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1. 기술의개요 – 기술이전 개요

본 기술이전은 “HBC-MCU SoC 설계 기술” 중 “마이크로네트워크온칩 (uNoC) IP 기술” 을 제공함

HBC-MCU SoC 설계 기술”은 HBC(Human Body Communication) IP, 프로세서 코어, 내부 메모리, 
주변장치 인터페이스 및 이러한 IP 들을 연결하기 위한 마이크로네트워크온칩으로 구성

HBC-MCU SoC 설계 기술을 적용한 응용 예로 사용자의 구체적인 행동 상황을 정확히 모니터링할 수
있는 터치케어 기술은 기존 제품에 비해 비용이 저렴하고, 간편한 설치로 개인의 생활 패턴에 대한
데이터의 수집 분석이 가능함

<HBC-MCU SoC 적용온바디인체통신기술개념및터치케어서비스예시>
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1. 기술의개요 – 기술의 특징

“HBC-MCU SoC 설계 기술”은 온바디 인체통신 송수신 블록인 HBC와 HBC-MCU 내부의 IP들을
연결하는 마이크로 네트워크온칩(uNoC) 설계 기술로 구성됨

HBC-MCU는 프로세서 코어, 4KB의 Instruction/Data 캐쉬 메모리, 프로그램을 수행하기 위한 SRAM 
메모리, 주변장치 및 IP들을 연결하기 위한 마이크로 네트워크온칩 IP로 구성됨

마이크로 네트워크온칩 IP는 SoC 내에서 프로세서 코어 및 주변 인터페이스 IP  그리고 사용자 IP 
와의 연결을 위한 SoC 설계의 핵심 IP 임

<HBC-MCU SoC 설계기술블록도>
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2. 기술이전내용및범위

이전기술인 “마이크로네트워크온칩(uNoC) IP”는 사용자가 SoC를 개발 할 시 원하는 SoC 
설계에 필요한 사양에 맞춰서 구성할 수 있는 마이크로 네트워크온칩 Netlist IP 기술을 포함함

블록 지원 사양

프로세서 코어 32-bit AXI master 2개

메모리 32-bit AXI slave 1개

부트롬 32-bit APB slave 1개

JTAG IP
32-bit AHB master 1개

32-bit APB slave 1개

SPI, I2C, UART 32-bit APB slave 1개

HBC IP 32-bit APB slave 1개

사용자 IP

32-bit AXI master 2개

32-bit AXI slave 2개

32-bit AHB master 2개

32-bit APB slave 2개

<마이크로네트워크온칩(uNoC) IP의지원가능사양>
<기술이전내용>

HBC-MCU SoC 설계 중 마이크로 네트워크온칩(uNoC) 

설계 IP 

 마이크로 네트워크온칩(uNoC) Netlist IP

HBC-MCU SoC 설계 및 마이크로네트워크온칩(uNoC) 

설계 기술자료
 HBC-MCU SoC 설계 특허 : 3건 (출원번호 2020-

0177679 외 2건) 

 HBC-MCU SoC 설계 기술문서 : 2건

- HBC-MCU SoC 설계 기술 요구사항 정의서 (V1.0)

- HBC-MCU SoC 설계 시험절차 및 결과서 (V1.0)



3. 경쟁기술과비교

회사명 ETRI Ad-Sol Nissin Nippon Signal NTT MicroChip

전송속도(Kbps) 1,000 9.6 422 230 4

소비전력(mW) 10 360 5,000 300 81

세계최고수준(mW@Mbps급)의 HBC-MCU SoC 칩기술확보

○ 국제표준 4건(IEEE 802.15.6, IEC TC47), 산업재산권 31건, SCI 논문 6건, KBS 뉴스 외 방송과 신문 등 100여회 홍보

문재인 전 대표 인체통신 기술 체험
<전자신문 기사 (2017.02.07)>

과기정통부 장관 인체통신 시연
<MWC2019 (2019.02.26)>

과기정통부 2차관 인체통신 시연
<WIS2019 (2019.04.24)>

KBS뉴스 외 언론홍보
(2019.02.15, 03.14)
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4. 기술의사업성 – 상용화 가능성

 마이크로 네트워크온칩 IP 설계기술은 칩으로 제작하여 기능 및 성능 검증을 완료한
상태이므로 FPGA 프로토타입은 추가적인 기술개발 없이도 상용화가 가능함

 SoC 제작을 하는 경우 공정 비용이 추가적으로 필요함

예상 제품/서비스 예상 수요자(층)

마이크로 네트워크온칩 IP 기술을
활용한 스포츠 레저용품 관련

임베디드 디바이스
㈜인반트

예상응용제품및서비스

상용화를위한생산설비등추가비용

상용화까지의단계별주요일정계획

기간 계획

2021년 2분기 수요업체에서 기술검증을 위한 프로토타입 시제품 개발

2021년 4분기 스포츠 레저용품 관련 임베디드 시제품 개발



4. 기술의사업성 – 응용분야

HBC-MCU SoC 적용온바디인체통신기술의응용분야
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5. 국내외시장동향

저전력 네트워크온칩(NoC) 기술은 반도체 설계 선진국인 미국, 유럽 등에서 주도하고 있으며 영국
ARM사의 NIC 및 미국 Arteris 사의 FlexNoC가 상용 IP로써 SoC 설계에 널리 사용되고 있음

NoC 기술이 적용되는 엣지 컴퓨팅 지능형 SoC, IoT 및 웨어러블용 SoC 등의 주된 응용분야인
웨어러블 디바이스 시장은 세계적으로 지속적인 성장이 예측됨

2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년

세계시장규모 1,840 4,495 7,947 11,925 16,069 20,248 

국내시장규모 37 90 159 238 321 405 

구분
2019 2023 2019-2023

성장률(%)출하량 점유율(%) 출하량 점유율(%)

웨어러블의류 3.0 1.5 8.5 3.1 30.2

이어웨어 54.4 27.4 86.5 31.0 12.3

스마트워치 0.6 45.6 131.3 47.1 9.7

손목밴드 49.0 24.7 50.4 18.0 0.7

기타 1.7 0.8 2.3 0.8 8.2

합계 198.7 100.0 279.0 100.0 8.9

<엣지 컴퓨팅 지능형 SoC 시장 규모 (단위 : 억 원)>

<전 세계 웨어러블 디바이스 출하량 전망 (단위: 백만 대)>

※ 참고 : Gartner(2016)a, Technavio(2017)와 Gartner hype cycle 이용 자체 추정

※ 참고 : Wearable Devices Market Share, IDC, 2019.06
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정액기술료제안

구분 세부조건
일반기업

중소기업 중견기업 대기업

정액기술료 (원) Netlist, Single 30,000,000 90,000,000 120,000,000

상기 정액기술료는 마이크로 네트워크온칩 IP의 Netlist 소스 제공 기준이며, 스포츠 레저용품 임베디드

디바이스에 한하는 Single-License를 의미함

A. 일반기술이전조건

License 모델 설명

Single-License 기술이전 전달물 일체를 1개의 프로젝트에 사용

Multi-License 기술이전 전달물 일체를 1개 이상의 프로젝트에 사용

※ (참고) License 모델 구분
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감사합니다.
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PDLCD의색상제어기술
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1. 기술의개요

Nematic LC와 Polymer(매트릭스)로구성된액정복합체의광산란효과를이용하는고분자분산형
액정디스플레이(PDLCD, polymer-dispersed liquid crystal display)의컬러제어기술

AC

(1) Off State

(2) On State

Normal-PDLCD

Transparent

Normal PDLCD
+



1. 기술의개요 - PDLCD 개발분야

PDLC 
Mixtures

Polymer 
Precursor

LC

Additive

Dyes

저전압구동형 PDLCD

Reverse-PDLCD

Color-PDLCD

1) 17.10 oligomer-based PDLCD 기술이전 + 민간수탁과제(1년완료)
2) 18.06 monomer-based PDLCD 기술이전 + 민간수탁과제(18.7~19.6) 

3) 19.01 기술이전 + 민간수탁과제(19.1~19.12)

4) 본기술이전심의대상기술



2. 기술이전 내용 및 범위

2-1. ETRI 보유기술의장점

Items Characteristics Commercial technologies

1 PDLC mixture 

1) Unique materials & ratio(polymer-LC)
: 목적/요구에따른독자소재개발대응
2) 넓은온도범위(-20oC~60oC)에서의안정적인 VT 특성
3) Response time, < 80ms (Tr+Tf)
: driving voltage, < 50V

2
Low Driving Voltage

(Low Power 
Consumption)

1) Thermal polymerization method
2) Cell gap, polymerization rate control (< 15V 구동)

3 Reverse PDLC

1) New LC (having negative dielectric constant)
+ New Polymer (having high refractive index)
+ additive (without alignment layers)
: low cost process

4 Color PDLC

1) Dyes doped in polymer phase
(이방식의기술은없음. ETRI 독자소재및공정특허)

: Dye에의한 PDL response times, VT curve 변화없음
: Clear state에서 dye color가거의보이지않음
: 색상, 명암조절용이

2) red, green, blue, black (R+G+B) images

- Dye doped in LC phase
(기존업체기술)



2. 기술이전 내용 및 범위

2-2. 기술이전내용

1) PDLCD에서전압에따라고대조비(CR, >100:1)를유지할수있도록하는액정과고분자의배합비율조정기술

및배합소재의선정기준

2) 인가전압 50V(@60Hz)이하에서고대조비를 100:1 이상으로유지할수있게하는액정과고분자의상분리를

제어하는광반응기술

3) 균일한광/전기적특성을갖는 PDLCD 소자화기술

4) PDLCD에서고분자에만선택적으로용해성을갖는염료를이용해 PDLCD에선택적으로컬러색상을부여하

고제어하는기술

- 응답시간(Tr/Tf), 40ms/40ms



2. 기술이전 내용 및 범위

2-3. 기술이전범위

1) 컬러 PDLCD 소재및공정기술

2) 컬러 PDLCD 제조에관한지식재산권

관리번호 출원번호 출원일 등록번호 등록일 발명명칭

PR20150422US 15/007093 20160122 10073315 20180911 컬러투과반사형디스플레이장치

PR20151031US 15/213026 20160718 9695362 20170704 이색컬러투과반사형디스플레이

PR20180395KR 2018-0137711 20181109 - - 고분자분산형액정디스플레이

PR20180394KR 2018-0137709 20181109 - - 고분자분산형액정디스플레이

(1) 특허 4건

(2) 기술문서 10건

기술문서 - ‘굴절율제어’ 외 8건



3. 경쟁기술과비교

3-1. 기술경쟁성

▪ Smart Window 제작기술은외부환경변화에따라자유로운차폐가가능한능동형방식이유리하며, 그중 빠른

응답속도와 높은투과율을가지는 PDLC 방식의 기술개발이활발히진행중

* 자료 : 세라믹소재, 2017, 중소기업기술로드맵재구성

능동형방식수동형 방식(기존)

▪ 외부전류투입으로투과율변화

▪ 외부환경변화에따라사용자가자유롭게차폐기능수행가능

▪ 유리표면에특정물질증착으로차폐효과

▪ 외부환경변화에따른수동적차폐가능

구분
SPD

(분극입자)
전기변색

PDLC
(고분자분산형)

원리
분극입자배향

(광산란)
전하이동

(산화-환원반응)
굴절율제어

(광산란)

구동조건 AC 30-100V DC 1.5V AC 20-100V

응답속도 100ms > 1min 40ms

투과율(%) 5~70 5~80 0.5~90

구분 광변색 열변색

원리 광여기 상전이

구동조건 UV 열 30~40℃

응답속도 5min 3min

투과율(%) 60~80 10~30



4. 기술의사업성

자동차, 기차, 요트, 비행기, 군용차량등의모든교통수단에적용이가능하고, 광의투과도를조절해개인적공간구성및외부해방감을표현

대구지하철 3호선(모노레일)



4. 기술의 사업성

호텔, Office, 백화점, 리조트, 병원등의유리기반건물및실내공간에서광, 온도를조정해최상의분위기를
유지하거나, 전망극대화가가능



4. 기술의 사업성

키친, 생활가전, 가전제품, 조형물, show case등에채용되고있고, 더욱새로운
분야에응용되고있음



제품의크기에관계없고, 플렉서블한성질을이용해차별화된연출효과로대형옥외광고판, show-window, 무대연출
에도적용이가능
넓은시야각을가지고있어다각도에서시청이가능. 선명한광고매체로활용가능

4. 기술의 사업성



5. 국내외시장동향

✓ 중국내건축시장이성장중이며, 기능성

필름인PDLCD필름의성장세가두드러짐.

✓ 베트남–아직, 시장형성전이나, 추후건설, 

수송분야등에서의성장으로동반성장

가능함.

중국 PDLCD 필름시장규모

세계스마트윈도우시장(기술별) 세계스마트윈도우시장(제품별)

✓ 세계시장규모8.63억달러(2022)전망

(연평균20% 성장중)

✓ 건축, 수송등분야에서수요증가

윈도우필름시장분석

중국/베트남시장분석베트남건설산업생산액전망

(단위: 만m2) (단위: VDN 조)

Source: (좌)Press Releases, Magazines, Investor Presentations, Scientific Journals, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis (2017)

(우)Annual Reports, SEC Filings, Press Releases, Magazines, Investor Presentations, Experts’ Interviews, and MarketsandMarkets Analysis (2017)

<출처. (좌) 중국관련업계추정[上海市建築材料行業協會建築遮陽專門委員會 (2017)], (우) General Statistics Office of Vietnam (2017)>
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

제1 기판;

상기 제1 기판 상의 제1 전극;

상기 제1 전극 상의 제2 전극;

상기 제2 전극 상의 제2 기판; 및

상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 사이에 개재된 액정층을 포함하고,

상기 액정층은 액정방울들이 분포된 제1 영역 및 제2 영역을 포함하며,

상기 제1 영역 내의 액정방울들의 평균 크기는, 상기 제2 영역 내의 액정방울들의 평균 크기보다 큰 고분자 분

산형 액정 디스플레이.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 고분자 분산형 액정 디스플레이에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

현대 사회가 고도의 정보화 시대로 발전함에 따라서 디스플레이 산업의 중요성이 증대하고 있다. 최근에는 화면[0002]

의 크기가 커지고 화면의 두께가 감소함에 따라서 액정표시장치(LCD), 디스플레이 패널(PDP), 유기전계발광디스

플레이(OLED) 등과 같은 평판디스플레이(FPD)가 널리 사용되고 있다.

통상의 액정표시장치에서는 백라이트에서 나온 백색광이 2장의 편광판, 액정층을 통과하면서 변조되고 변조된[0003]

광이 컬러필터를 통과하면서 색상을 구현한다.

이러한 액정표시장치는 저전압 구동이 가능하고 소비전력이 적다는 장점으로 인해 모바일 휴대기기, 노트북, 컴[0004]

퓨터 모니터, TV 등에 폭넓게 사용되고 있으나, 고명암비 및 컬러 구현을 위해 편광판과 컬러필터를 사용하기

때문에 광 손실이 크고 고투명 디스플레이를 구현하기 어렵다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 일 기술적 과제는 구동전압을 인가하지 않은 상태에서는 불투명한 무늬를 가지고, 구동전압을 인가한[0005]

상태에서는 투명한 윈도우 상태인 고분자 분산형 디스플레이를 제공하는 것에 있다.

본 발명이 해결하고자 다른 과제는 상기 고분자 분산형 디스플레이 제조방법을 제공하는 것에 있다.[0006]

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제들에 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들[0007]

은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

본 발명인 분산형 액정 디스플레이는 제1 기판, 상기 제1 기판 상의 제1 전극, 상기 제1 전극 상의 제2 전극,[0008]

상기 제2 전극 상의 제2 기판, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 사이에 개재된 액정층을 포함할 수 있고, 상기

액정층은 액정방울들이 분포된 제1 영역 및 제2 영역을 포함할 수 있고, 상기 제1 영역 내의 액정방울들의 평균

크기는 상기 제2 영역 내의 액정방울들의 평균 크기보다 클 수 있다.

발명의 효과
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본 발명에 따른 고분자 분산형 디스플레이는 구동전압을 인가하지 않은 상태에서는 다양한 패턴의 광산란 효과[0009]

를 가질 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 구동전압이 인가되지 않은 상태에서의 고분자 분산형 액정 디스플레이의 개념도이다.[0010]

도 2는 구동전압이 인가된 상태에서의 고분자 분산형 액정 디스플레이의 개념도이다.

도 3은 고분자 분산형 액정 디스플레이의 제조 방법을 도시한 순서도이다.

도 4 내지 도 6은 고분자 분산형 액정 디스플레이의 제조방법을 나타낸 개념도이다.

도 7a 내지 도7e는 고분자 분산형 액정 디스플레이의 실시예를 평면적 관점에서 나타낸 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 구성 및 효과를 충분히 이해하기 위하여, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설[0011]

명한다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라, 여러 가지 형태로 구현될 수

있고 다양한 변경을 가할 수 있다. 단지, 본 실시예들의 설명을 통해 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발

명이  속하는  기술  분야의  통상의  지식을  가진  자에게  발명의  범주를  완전하게  알려주기  위하여  제공되는

것이다. 첨부된 도면에서 구성 요소들은 설명의 편의를 위하여 그 크기가 실제보다 확대하여 도시한 것이며, 각

구성 요소의 비율은 과장되거나 축소될 수 있다.

본 발명의 실시예들에서 사용되는 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진[0012]

자에게 통상적으로 알려진 의미로 해석될 수 있다. 이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 예시적인 실시예들

을 설명함으로써 본 발명을 상세히 설명한다. 

도 1은 구동전압이 인가되지 않은 상태에서의 고분자 분산형 액정 디스플레이의 개념도이다.[0013]

도 1을 참조하면 서로 이격된 제1 기판(100) 및 제2 기판(200)이 제공될 수 있다. 제1 기판(100) 및 제2 기판[0014]

(200)은 모두 투명한 재료를 포함할 수 있다. 일 예로 제1 기판(100) 및 제2 기판(200)은 유리 단일층, 투명 플

라스틱 필름 등 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.

제1 기판(100)의 제2 기판(200)과 마주보는 일 면 상에 제1 전극(101)이 제공될 수 있다. 제2 기판(200)의 제1[0015]

기판(100)과 마주보는 일 면 상에 제2 전극(201)이 제공될 수 있다.

제1 전극(101) 및 제2 전극(201)은 모두 투명한 전도성 재료를 포함할 수 있다. 일 예로 제1 전극(101) 및 제2[0016]

전극(201)은 ITO(indium  tin  oxide),  IZO(indium  zinc  oxide),  실버 나노와이어,  알루미늄,  탄소나노 튜브

(CNT), 그래핀, PEDOT:Pss, 폴리 아닐린, 폴리티오펜 중 적어도 어느 하나를 포함하는 혼화물 형태를 포함할 수

있다. 바람직하게는, 제1 전극(101) 및 제2 전극(201)은 ITO(indium tin oxide)일 수 있다.

제1 전극(101) 및 제2 전극(201) 사이에 액정층(300)이 개재될 수 있다. 액정층(300)의 평균 두께(T1)는 2.5㎛[0017]

내지 100㎛ 일 수 있다. 액정층(300)은 고분자(301) 및 복수개의 액정방울들(302,306)을 포함할 수 있다. 

고분자(301)는 자외선에 의해 경화되는 자외선 경화형 고분자를 포함할 수 있다. 자외선 경화형 고분자는 무정[0018]

형, 세미결정성 모노머, 또는 올리고머 중 어느 하나일 수 있다.

바람직하게는  자외선  경화형  고분자는  우레탄  아크릴레이트  올리고머  (분자량,  1000  ~  4000),[0019]

2(2-에톡시에톡시) 에틸 아크릴레이트(2(2-ethoxyethoxy) ethyl acrylate, EOEOEA), 아이소보닐 아크릴레이트

(Isobornyl acrylate, IOBA), 트리에티로프로판 트라이아크릴레이트 (Triethylopropane triacrylate, TMPTA),

트라이프로필렌 글라이콜 다이아크릴레이트 (Tri(propylene glycol) Diacrylate, TPGDA), 펜타리스리톨  트라

이아크릴레이트 (Penthaerithritol Triacrylate, PETA), 하이드록시에틸 아크릴레이트(hydroxyethyl acrylate,

HEA),  트라이메티롤프로판  에톡시레이트  트라이아크릴레이트  (Trimethylolpropane  Ethoxylate  Triacrylate,

TMPEOTA),  2-펜녹시에틸  아크릴레이트(2-phenoxyethyl  acrylate,  2-PEA),  메틸메스아크릴레이트  (Methyl

methacrylate,  MMA),  메스아크릴레이트  (Methacrylate,  MA),  테트라하이드로퍼퓨릴  아크릴레이트

(tetrahydrofurfuryl  acrylate),  트라이프로필렌  글라이콜  글리세로레이트  다이아크릴레이트  (Tri(propylene

glycol) Glycerolate Diacrylate, TPGDA), 비닐 아크릴레이트 (Vinylacrylate, VA), 에틸렌 글라이콜 다이메서

아크릴레이트  (Ethylene  glycol  dimethacrylate,  EGDA,  에폭시  아크릴레이트  모노머  혹은  올리고머  (Epoxy

공개특허 10-2020-0054432

- 4 -



acrylate monomer or oligomer), 헥산다이올 다이아크릴레이트 (1,6-hexandiol diacrylate, HAD), 2-하이드록

시에틸  메스아크릴레이트(2-hydroxyethyl  methacrylate,  2-HEMA),  2-에틸헥실  아크릴레이트(2-ethylheyxyl

acrylate), 에틸렌 글라이콜 다이아크릴레이트 (ethylene glycol diacrylate), 트리메틸로프로판 다이아릴 이

서(Trimethylolpropane dially ether), 우레탄 다이아크릴레이트 (urethane diacrylate), 및 2-페녹시에틸 아

크릴레이트 (2-phenoxyethyl  acrylate),  테트라하이드로퍼퓨릴 아크릴레이트 (Tetrahydrofurfuryl  acrylate)

중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.

액정방울들(302,306) 각각은 구(sphere) 형상을 가질 수 있다. 액정방울들(302, 306)은 고분자(301) 100 중량[0020]

에 대하여 80 내지 120의 중량의 중량비를 가질 수 있다.

액정방울들(302,306) 내에 복수개의 액정들이 제공될 수 있다. 액정은 가늘고 긴 막대 형상을 가질 수 있다. 액[0021]

정의  유동점성(flow  viscosity)(mm-
2
/s)는  20  내지  100,  굴절률  이방성은  0.15  내지  0.30,  유전율  이방성

(1.0kHz)은 +2.0 내지 +40.0일 수 있다.

액정층(300)은 복수개의 제1 영역들(P1) 및 복수개의 제2 영역들(P2)을 포함할 수 있다. 제1 영역들(P1) 내에[0022]

복수개의  액정방울들(302)이  분포될  수  있고,  제2  영역들(P2)  내에  복수개의  액정방울들(306)이  분포될  수

있다. 

제1 영역(P1) 내의 액정방울들(302)의 평균 크기는 제2 영역(P2) 내의 액정방울들(306)의 평균 크기보다 클 수[0023]

있다. 제1 영역(P1) 내에 분포된 액정방울들(302)의 단위 부피당 개수는 제2 영역(P2) 내에 분포된 액정방울들

(306)의 단위 부피당 개수보다 적을 수 있다. 따라서 제1 영역(P1)이 제2 영역(P2)보다 투명도가 크고, 탁도는

감소할 수 있다.

제1 전극(101) 및 제2 전극(201)에 구동전압을 가해줄 수 있는 전원(400)이 제공될 수 있다. 제1 전극(101) 및[0024]

제2 전극(201)에 구동전압이 가해지지 않은 상태, 즉 개회로(open circuit)(400a) 상태에서는 제1 전극(101) 및

제2 전극(201) 사이에 전기장이 발생되지 않을 수 있다. 이 경우 액정방울들(302,306) 내의 각각의 액정은 일정

한 방향성이 없이 배치될 수 있다.

개회로(400a) 상태에서 입사광(R1, R2)이 제2 기판(200) 상으로 입사될 수 있다. 입사광(R1, R2)은 액정방울들[0025]

(302, 306) 내의 액정과 부딪혀서 반사될 수 있다. 제1 영역(P1)이 제2 영역(P2)보다 투명도는 크고, 탁도는 낮

기 때문에 제1 영역(P1)으로 입사하는 입사광(R1)이 제2 영역(P2)으로 입사하는 입사광(R2)보다 반사 또는 산란

이 덜 일어날 수 있다. 따라서 제1 영역(P1) 및 제2 영역(P2)은 서로 반사도가 다르고 육안으로 관찰시 서로 구

별될 수 있다. 제1 영역(P1) 및 제2 영역(P2)의 입사광의 투과율은 0.01 ~ 10%일 수 있다.

액정층(300)은 자외선 경화제(미개시) 및 분산제(미개시)를 더 포함할 수 있다. 자외선 경화제 (미개시)는 고분[0026]

자 100 중량에 대하여 0.5 내지 10의 중량의 중량비를 가질 수 있다. 자외선 경화제(미개시)는 1-하이드록시-사

이크로헥실-펜틸-키톤(1-Hydroxy-cyclohexyl-phenyl-ketone, Irgacure 907), 2-메틸-1[4-(메틸티오)페닐]-2-모

포리노프로판-1-원(2-Methyl-1[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropane-1-one, Irgacure  184C),  2-하이드

록시-2-메틸-1-페닐-프로판-1-원(1-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one,  Darocur  1173),  이라가큐어

184(Irgacure 184C) 50 wt%와 벤조페논  (Benzophenone) 50 wt%가 혼합된 개시제 (Irgacure 500), 이라가큐어

184가 20 wt%와 이라가큐어 1173이 80 wt% 혼합된 개시제 (Irgacure 1000), 2-하이드록시-1-[4-(2-하이드록시

에톡시)페닐]-2-메틸-1-프로파논(2-Hydroxy-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-methyl-1propanone,  Irgacure

2959), 메틸벤조일포메이트(Methylbenzoylformate, Darocur MBF), 알파, 알파-다이메톡시-알파-페닐아세토페논

(Alpha, alpha-dimethoxy-alpha-phenylacetophenone, Irgacure 651), 2-벤질-2-(디메틸아미노)-1-[4-(4-모포리

닐)  페닐]-1-부타논  (2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(morpholinyl)  phenyl]-1-butanone,  Irgacure  369),

이라가큐어 369가 30 wt%와 이라가큐어 651이 70 wt% 혼합된 개시제 (Irgacure 1300), 다이페닐 (2,4,6-트리메

틸벤조일)-포스핀 옥사이드  (Diphenyl  (2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine  oxide,  Darocur  TPO),  다로큐어

TPO 50 wt%와 다로큐어 1173이 50 wt% 혼합된 개시제 (Darocur 4265), 포스핀 옥사이드, 페닐 비스(2,4,6,-트

리메틸 벤조일)(Phosphine oxide, phenyl bis(2,4,6-trimethyl benzoyl, Irgacure 819), 2-하이드록시-2-메틸-

1-페닐-프로판-1-원 (2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one) (Darocur 1173), 이라가큐어 819가 5 wt%와

다로큐어 1173이 95 wt% 혼합된 개시제 (Irgacure 2005), 이라가큐어 819가 10 wt%와 다로큐어 1173이 90 wt%

혼합된 개시제 (Irgacure 2010), 이라가큐어 819가 20 wt%와 다로큐어 1173이 80 wt% 혼합된 개시제 (Irgacure

2020),  비스  (에타5-2,4,-사이크로페타디엔-1-일)  비스[2,6-다이프루오르-3-(1H-피롤-1-일)페닐]  티타늄

(Bis(.eta.5-2,4-cyclopentadien-1-yl)  bis[2,6-difluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]titanium,  Irgacure

784), 벤조페논이 함유된 혼합 개시제(HSP 188), 1-hydroxy-cyclohexylphenyl-ketone(CPA), 및  2,4,6,-트리메
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틸벤조일-디페닐-포스핀옥사이드(2,4,6,-trimethylbenzoyl-diphenyl-phosphineoxide) (Darocur TPO) 중 적어도

어느 하나를 포함할 수 있다.

고분자 분산형 액정 디스플레이(1000)는 자외선 차단층(미개시)을 더 포함할 수 있다. 자외선 차단층(미개시)는[0027]

제1 기판(100)과 제1 전극(101) 사이, 제1 기판(100) 하면, 제2 기판(200)과 제2 전극(201) 사이, 제2 기판

(200) 상면 중 적어도 어느 하나의 위치에 제공될 수 있다. 자외선 차단층(미개시)은 고분자, 무기물, 세라믹

중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 자외선 차단층(미개시)에 의해 10 nm 내지 400nm 파장의 자외선은 50%

내지 99.9%로 차단될 수 있다.

고분자 분산형 액정 디스플레이(1000)는 적외선 반사막(미개시)을 더 포함할 수 있다. 적외선 반사막(미개시)은[0028]

제1 기판(100)과 제1 전극(101) 사이, 제1 기판(100) 하면, 제2 기판(200)과 제2 전극(201) 사이, 제2 기판

(200) 상면 중 적어도 어느 하나의 위치에 제공될 수 있다. 적외선 반사막(미개시)에 의해 고분자 분산형 액정

디스플레이(1000)의 단열 효과가 증가할 수 있다.

도 2는 구동전압이 인가된 상태에서의 고분자 분산형 액정 디스플레이의 개념도이다. 설명의 간소화를 위해, 도[0029]

1과의 차이점을 주로 설명한다. 

도  2를  참조하면  제1  전극(101),  제2  전극(201),  및  전원(400)이  전기적으로  연결되어  폐회로(closed[0030]

circuit)(400b)가 형성될 수 있다. 폐회로(400b) 상태에서는 제1 전극(101) 및 제2 전극(201) 사이에 전기장이

발생될 수 있다. 전기장의 방향은 제1 전극(101) 및 제2 전극(201)에 수직한 방향일 수 있다.  액정방울들(302,

306)내의 액정들은 전기장에 평행한 방향으로 정렬될 수 있다. 즉 액정의 장축은 전기장의 방향과 평행할 수 있

다.

액정들이 정렬된 상태에서 입사광(R)이 제2 기판(200) 상으로 입사될 수 있다. 도 1과 비교할 때 제1 영역(P1)[0031]

및 제2 영역(P2)으로 입사되는 입사광(R)은 액정에서 반사가 적게 일어나고, 액정층(300)을 거쳐서 제1 기판

(100)을 투과할 수 있다. 따라서 폐회로(400b) 상태에서 고분자 분산형 액정 디스플레이(1000)는 전체적으로 투

명 상태를 유지할 수 있다. 입사광(R)의 투과율은 75% ~ 95% 정도일 수 있다.

도 3은 고분자 분산형 액정 디스플레이의 제조 방법을 도시한 순서도이다. 도 4 내지 도 6은 고분자 분산형 액[0032]

정 디스플레이의 제조방법을 나타낸 개념도이다. 

도 4를 참조하면 액정재료층(303)이 제1 전극(101) 및 제2 전극(201) 사이에 삽입될 수 있다. 액정재료층(303)[0033]

의 삽입 방법으로서 스핀 코팅, 바코팅, 스크린 인쇄 등의 코팅 방법, 모세관 주입(capillary injection), 적하

방식(one drop filling) 등 중 어느 하나의 방법이 적용될 수 있다. 

액정재료층(303)은  중합형  고분자 전구체(304)  및  복수개의 액정방울들(305)을 포함할 수  있다.  액정재료층[0034]

(303) 내에서 중합형 고분자 전구체(304)와 액정방울들(305)은 상(phase)이 구분되지 않을 수 있다. 따라서 액

정방울들(305) 내의 액정과 중합형 고분자 전구체(304)의 구별이 어려울 수 있다.

도 3 및 도 4를 참조하면, 액정재료층(303) 상에 적어도 하나의 개구를 포함하는 마스크(500)가 제공될 수 있다[0035]

(S100). 단수 또는 복수의 개구는 후술할 액정층(300)의 제1 영역(P1)을 정의할 수 있다.

이어서 마스크(500) 상에 빛(600)을 조사할 수 있다(S200). 빛(600)은 자외선 파장의 빛일 수 있다. 단수 또는[0036]

복수의 개구를 통과한 빛(600)이 중합형 고분자 전구체(304)와 반응할 수 있다. 중합형 고분자 전구체(304)는

자외선에 의해 고분자로 경화되는 특성이 있고, 경화 개시제(미개시)가 경화를 촉진시킬 수 있다. 자외선 파장

은 250 ~ 400 nm 일 수 있고, 고분자로 경화될 때 50 ~ 1000 mJ의 에너지가 가해질 수 있다.

도 3 및 도 5를 참조하면 마스크(500)가 제거될 수 있다(S300).   고분자(301)는 액정방울들(302)과 상 분리가[0037]

일어나고, 액정방울들(302) 내의 액정과 구별될 수 있다. 고분자(301)가 형성된 액정층(300) 영역이 제1 영역

(P1)일 수 있다.

이어서 액정재료층(303)을 열원(700)을 이용하여 열처리할 수 있다(S400). 열처리는 가열 처리 또는 냉각 처리[0038]

를 포함할 수 있다. 열 처리시 온도 조건은 -40도에서 100도일 수 있고, 바람직하게는 -20도에서 80도일 수 있

다. 

가열 처리 시 액정재료층(303)의 온도가 상승할 수 있고 액정재료층(303) 내의 중합형 고분자 전구체(304) 및[0039]

액정의 분산성이 증가할 수 있다. 이어서 액정재료층(303)에 빛(600)을 조사할 수 있다(S500). 미반응으로 남아

있던 중합형 고분자 전구체(304)가 고분자(301)가 되는 반응이 일어날 수 있다. 이 과정에서 고분자(301)는 액
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정방울들(306)과 상 분리가 일어나고 액정방울들(306) 내의 액정과 구별될 수 있다. 

도 6을 참조하면 온도가 더 높은 상태에서 형성된 액정방울들(306)을 포함하는 액정층(300)영역이 제2 영역(P[0040]

2)이 될 수 있다. 제2 영역(P2)의 액정방울들(306)의 평균 크기가, 상대적으로 온도가 더 낮은 상태에서 형성된

제1 영역(P1)의 액정방울들(302)의 평균 크기보다 작을 수 있다. 또한 제2 영역(P2)의 액정방울들(306)의 단위

부피당 개수가 제1 영역(P1)의 액정방울들(302)의 단위 부피당 개수보다 클 수 있다. 이는 가열 처리시, 액정재

료층(303)의 온도가 상승됨에 따라, 액정이 분산된 상태에서 고분자(301)와 액정방울들(306)의 상 분리가 이루

어졌기 때문이다.

본 발명은 제1 영역(P1) 및 제2 영역(P2)을 제조하는 방법을 예로 도시하였으나, 제3 영역, 제4 영역, 제5 영역[0041]

등을 더 포함할 수 있다. 일 예로 제1 영역, 제2 영역에 추가로 제3 영역을 형성하는 경우의 제조방법은 아래와

같다.

액정재료 층 상에 적어도 하나의 개구를 포함하는 제1 마스크를 제공하고, 제1 마스크 상에 빛을 조사함으로서[0042]

액정층인 제 1영역을 형성할 수 있다. 이어서 제1 마스크를 제거하고, 액정재료층에 제1 열처리를 할 수 있다.

다시 액정 재료층 상에 적어도 하나의 개구를 포함하는 제2 마스크를 제공할 수 있다. 제2 마스크의 개구는 제1

마스크의 폐구 영역의 적어도 일부에 대응될 수 있다. 제2 마스크 상에 빛을 조사함으로서 액정층인 제2 영역을

형성할 수 있다. 이어서 제2 마스크를 제거하고 액정재료층에 제2 열처리를 할 수 있다. 미반응된 액정재료층에

빛을 조사함으로서 액정층인 제3 영역이 형성될 수 있다.

빛을 조사할 때 온도는 2-5회 정도 구분하는 것이 가능하며, 이 경우 제2 영역 내지 제5 영역까지 형성할 수 있[0043]

다,

도 7a 내지 도 7e는 고분자 분산형 액정 디스플레이의 실시예를 평면적 관점에서 나타낸 것이다. [0044]

도 7a 내지 도 7e를 참조하면 제1 영역(P1), 제2 영역(P2), 제3 영역(P3)의 반사도가 다름에 따라 구동전압이[0045]

가해지지 않은 상태에서 다양한 무늬를 만들 수 있다. 

본 발명은 구동 전압을 인가하지 않은 상태에서는 다양한 반사 무늬를 띤 채 내부가 보이지 않게 해 공간을 구[0046]

분하거나, 사생활을 보호하게 할 수 있을 뿐만 아니라 영상투사기를 동작하면 색상이 있는 스크린으로 활용이

가능할 수 있다. 구동 전압을 인가하면 투명 상태로 변화해 윈도우 상태를 제공할 수 있다.

이상, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의[0047]

지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시

될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며

한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

부호의 설명

100: 제1 기판  101: 제1 전극[0048]

200: 제2 기판   201: 제2 전극

300: 액정층   301: 고분자

302, 305, 306: 액정방울

400: 전원   400a, 400b: 개회로, 폐회로   

P1, P2: 제1 영역, 제2 영역 

R1, R2: 입사광  500: 마스크

600: 자외선   303: 액정 재료층

304: 고분자 전구체  700: 열원
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

제1 기판;

상기 제1 기판 상의 제1 전극;

상기 제1 전극 상의 제2 전극; 

상기 제2 전극 상의 제2 기판; 및

상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 사이에 개재된 액정층을 포함하고,

상기 액정층 내의 액정은 굴절률 이방성이 0.17 내지 0.28 이고, 유전율 이방성은 -6 내지 -8이고, 상전이 온도

는 70℃ 내지 100℃인 고분자 분산형 액정 디스플레이.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 고분자 분산형 액정 디스플레이에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

현대 사회가 고도의 정보화 시대로 발전함에 따라서 디스플레이 산업의 중요성이 증대하고 있다. 최근에는 화면[0002]

의 크기가 커지고 화면의 두께가 감소함에 따라서 액정표시장치(LCD), 디스플레이 패널(PDP), 유기전계발광디스

플레이(OLED) 등과 같은 평판디스플레이(FPD)가 널리 사용되고 있다.

통상의 액정표시장치에서는 백라이트에서 나온 백색광이 2장의 편광판, 액정층을 통과하면서 변조되고 변조된[0003]

광이 컬러필터를 통과하면서 색상을 구현한다.

이러한 액정표시장치는 저전압 구동이 가능하고 소비전력이 적다는 장점으로 인해 모바일 휴대기기, 노트북, 컴[0004]

퓨터 모니터, TV 등에 폭넓게 사용되고 있으나, 고명암비 및 컬러 구현을 위해 편광판과 컬러필터를 사용하기

때문에 광 손실이 크고 고투명 디스플레이를 구현하기 어렵다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 일 기술적 과제는 구동전압을 인가하지 않은 상태에서는 투명하고, 전압을 인가하면 불투명해지는 표[0005]

시 시스템을 구현하는 것이다.

과제의 해결 수단

고분자 분산형 액정 디스플레이는 제1 기판, 상기 제1 기판 상의 제1 전극, 상기 제1 전극 상의 제2 전극, 상기[0006]

제2 전극 상의 제2 기판 및 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 사이에 개재된 액정층을 포함할 수 있고, 상기 액

정층 내의 액정은 굴절률 이방성이 0.17 내지 0.28 이고, 유전율 이방성은 -6 내지 -8이고, 상전이 온도는 70℃

내지 100℃일 수 있다.

발명의 효과

구동 전압을 인가하지 않은 상태에서 투명한 표시시스템을 구현할 수 있음으로써, 소비전력을 낮출 수 있다.[0007]

도면의 간단한 설명
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도 1은 구동전압이 인가되지 않은 상태에서의 고분자 분산형 액정 디스플레이의 개념도이다.[0008]

도 2는 구동전압이 인가된 상태에서의 고분자 분산형 액정 디스플레이의 개념도이다.

도 3은 액정의 구조를 도시한 개념도이다.

도 4는 액정의 구조를 도시한 또 다른 개념도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 구성 및 효과를 충분히 이해하기 위하여, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설[0009]

명한다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라, 여러 가지 형태로 구현될 수

있고 다양한 변경을 가할 수 있다. 단지, 본 실시예들의 설명을 통해 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발

명이  속하는  기술  분야의  통상의  지식을  가진  자에게  발명의  범주를  완전하게  알려주기  위하여  제공되는

것이다. 첨부된 도면에서 구성 요소들은 설명의 편의를 위하여 그 크기가 실제보다 확대하여 도시한 것이며, 각

구성 요소의 비율은 과장되거나 축소될 수 있다.

본 발명의 실시예들에서 사용되는 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진[0010]

자에게 통상적으로 알려진 의미로 해석될 수 있다. 이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 예시적인 실시예들

을 설명함으로써 본 발명을 상세히 설명한다. 

도 1은 구동전압이 인가되지 않은 상태에서의 고분자 분산형 액정 디스플레이의 개념도이다.[0011]

도 1을 참조하면 서로 이격된 제1 기판(100) 및 제2 기판(200)이 제공될 수 있다. 제1 기판(100) 및 제2 기판[0012]

(200)은 모두 투명한 재료를 포함할 수 있다. 일 예로 제1 기판(100) 및 제2 기판(200)은 유리 단일층, 투명 플

라스틱 필름 등 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.

제1 기판(100)의 제2 기판(200)과 마주보는 일 면 상에 제1 전극(101)이 제공될 수 있다. 제2 기판(200)의 제1[0013]

기판(100)과 마주보는 일 면 상에 제2 전극(201)이 제공될 수 있다.

제1 전극(101) 및 제2 전극(201)은 모두 투명한 전도성 재료를 포함할 수 있다. 일 예로 제1 전극(101) 및 제2[0014]

전극(201)은 ITO(indium  tin  oxide),  IZO(indium  zinc  oxide),  실버 나노와이어,  알루미늄,  탄소나노 튜브

(CNT), 그래핀, PEDOT:Pss, 폴리 아닐린, 폴리티오펜 중 적어도 어느 하나를 포함하는 혼화물 형태를 포함할 수

있다. 바람직하게는, 제1 전극(101) 및 제2 전극(201)은 ITO(indium tin oxide)일 수 있다.

제1 전극(101) 및 제2 전극(201) 사이에 액정층(300)이 개재될 수 있다. 액정층(300)의 평균 두께(T1)는 2.5㎛[0015]

내지 100㎛ 일 수 있다. 액정층(300)은 고분자(301) 및 액정층(300) 내에 분포된 복수개의 액정방울들(302)을

포함할 수 있다. 

고분자(301)는 자외선에 의해 경화되는 자외선 경화형 고분자를 포함할 수 있다. 자외선 경화형 고분자는 무정[0016]

형, 세미결정성 모노머, 또는 올리고머 중 어느 하나일 수 있다.

바람직하게는  자외선  경화형  고분자는  우레탄  아크릴레이트  올리고머  (분자량,  1000  ~  4000),[0017]

2(2-에톡시에톡시) 에틸 아크릴레이트(2(2-ethoxyethoxy) ethyl acrylate, EOEOEA), 아이소보닐 아크릴레이트

(Isobornyl acrylate, IOBA), 트리에티로프로판 트라이아크릴레이트 (Triethylopropane triacrylate, TMPTA),

트라이프로필렌 글라이콜 다이아크릴레이트 (Tri(propylene glycol) Diacrylate, TPGDA), 펜타리스리톨  트라

이아크릴레이트 (Penthaerithritol Triacrylate, PETA), 하이드록시에틸 아크릴레이트(hydroxyethyl acrylate,

HEA),  트라이메티롤프로판  에톡시레이트  트라이아크릴레이트  (Trimethylolpropane  Ethoxylate  Triacrylate,

TMPEOTA),  2-펜녹시에틸  아크릴레이트(2-phenoxyethyl  acrylate,  2-PEA),  메틸메스아크릴레이트  (Methyl

methacrylate,  MMA),  메스아크릴레이트  (Methacrylate,  MA),  테트라하이드로퍼퓨릴  아크릴레이트

(tetrahydrofurfuryl  acrylate),  트라이프로필렌  글라이콜  글리세로레이트  다이아크릴레이트  (Tri(propylene

glycol) Glycerolate Diacrylate, TPGDA), 비닐 아크릴레이트 (Vinylacrylate, VA), 에틸렌 글라이콜 다이메서

아크릴레이트  (Ethylene  glycol  dimethacrylate,  EGDA,  에폭시  아크릴레이트  모노머  혹은  올리고머  (Epoxy

acrylate monomer or oligomer), 헥산다이올 다이아크릴레이트 (1,6-hexandiol diacrylate, HAD), 2-하이드록

시에틸  메스아크릴레이트(2-hydroxyethyl  methacrylate,  2-HEMA),  2-에틸헥실  아크릴레이트(2-ethylheyxyl

acrylate), 에틸렌 글라이콜 다이아크릴레이트 (ethylene glycol diacrylate), 트리메틸로프로판 다이아릴 이

서(Trimethylolpropane dially ether), 우레탄 다이아크릴레이트 (urethane diacrylate), 및 2-페녹시에틸 아

크릴레이트 (2-phenoxyethyl  acrylate),  테트라하이드로퍼퓨릴 아크릴레이트 (Tetrahydrofurfuryl  acrylate)
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중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.

액정방울들(302) 각각은 구(sphere) 형상을 가질 수 있고 복수개의 액정들(303)을 포함할 수 있다. 액정들(303)[0018]

각각은 가늘고 긴 막대 형상을 가질 수 있다. 액정(303)은 음의 유전율을 가지는 네타믹(nematic) 액정일 수 있

다. 액정(303)은 굴절율 이방성이 0.17 내지 0.28, 유전율 이방성이 (-)6 내지 (-)8, 상전이 온도는 70℃ 내지

100℃ 의 특징을 가질 수 있다.

제1 전극(101) 및 제2 전극(201)에 구동전압을 가해줄 수 있는 전원(400)이 제공될 수 있다. 제1 전극(101) 및[0019]

제2 전극(201)에 구동전압이 가해지지 않은 상태, 즉 개회로(open circuit)(400a) 상태에서는 제1 전극(101) 및

제2 전극(201) 사이에 전기장이 발생되지 않을 수 있다. 이 경우 액정들(303)은 일정한 방향성이 없이 배치될

수 있다.

 입사광(R1)의 상당량은 액정층(300)을 투과하고 나머지는 액정(303)에서 반사 또는 산란이 일어날 수 있다. 전[0020]

체적으로 고분자 분산형 액정 디스플레이는 투명할 수 있다.

도 2는 구동전압이 인가된 상태에서의 고분자 분산형 액정 디스플레이의 개념도이다. 설명의 간소화를 위해, 도[0021]

1과의 차이점을 주로 설명한다. 

도  2를  참조하면,  제1  전극(101),  제2  전극(201),  및  전원(400)이  전기적으로  연결되어  폐회로(closed[0022]

circuit)(400b)가 형성될 수 있다. 폐회로(400b) 상태에서는 제1 전극(101) 및 제2 전극(201) 사이에 전기장이

발생될 수 있다. 전기장의 방향은 제1 전극(101) 및 제2 전극(201)에 수직한 방향일 수 있다. 액정들(303)은 전

기장에 수직한 방향으로 정렬될 수 있다. 즉 액정(303)의 장축은 전기장의 방향과 수직이고, 제1 전극(101) 및

제2 전극(201)과 평행할 수 있다.

액정들(303)이 정렬된 상태에서 입사광(R2)이 제2 기판(200) 상으로 입사될 수 있다. 입사광(R2)은 액정(303)에[0023]

서 반사 또는 산란이 일어날 수 있다. 액정들(303)의 장축과 입사광(R2)이 수직 또는 수직에 가까운 각도를 이

루기 때문에 입사광(R2)의 상당량이 반사 또는 산란될 수 있다. 따라서 폐회로(400b) 상태에서 고분자 분산형

액정 디스플레이는 전체적으로 불투명 상태를 유지할 수 있다. 

도 3은 액정의 구조를 도시한 개념도이다. [0024]

도  3을  참조하면  액정(303)은  차례로  결합을  형성한  알킬  사슬  그룹(303a),  메소겐  그룹(mesogenic[0025]

group)(303b), 및 극성 말단 그룹(303c)을 포함할 수 있다. 

알킬 사슬 그룹(303a)은 5개 내지 30개의 탄소를 포함할 수 있다. 바람직하게는 알킬 사슬 그룹(303a)은 5개 내[0026]

지 10개의 탄소를 포함할 수 있다.알킬 사슬 그룹(303a)은 액정(303)에 흐름성을 부여할 수 있다. 

메소겐 그룹(303b)은 아로마틱 그룹(aromatic group)을 포함할 수 있다. 메소겐 그룹(303b)은 액정의 굴절율 이[0027]

방성을 결정할 수 있다. 메소겐 그룹(303b)은 벤젠(benzene), 바이페닐(biphenyl), 터페닐(terphenyl), 퀘터페

닐(quarterphenyl),  스틸벤  (stilbene),  디페닐  에테르(diphenyl  ether),  1,2-디페닐아세틸렌(1,2-

diphenylethylene),  디페닐아세틸렌  (diphenylacetylene),  벤조페논(benzophenone),  페닐벤조에이트(phenyl

benzoate), 페닐벤즈아미드 (phenylbenzamide), 아조벤젠(azobenzene), 2-나프토에이트(2-naphtoate), 페닐-2-

나프토에이트(phenyl-2-naphtoate),  트리페닐렌(triphenylene),  2-페닐-나프탈렌(2-phenyl-naphthalene)  이들

의 유도체 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다. 메소겐 그룹(303b)은 바람직하

게는 아래 구조식 1-1 내지 1-12로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나로 표현될 수 있다. 
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[구조식 1-1] 내지 [구조식 1-12][0028]

[0029]

극성 말단 그룹(303c)은 액정(303)의 유전율 이방성을 결정할 수 있다. 극성 말단 그룹(303c)은 F,  -OCF3,[0030]

-OCF2H, -CF3, -CF2H, -CFH2, -OCF2CF2H, -CN, -Cl, -SH, -OCH3, -OH 등 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 극성

말단 그룹(303c)은 알킬 사슬 그룹(303a)에 비하여 길이가 짧고, 메소겐 그룹(303b)에 직접 연결되어 있기 때문

에 알킬 사슬 그룹(303a)과 같이 흐름성을 가질 수 없다. 

알킬 사슬 그룹(303a) 및 극성 말단 그룹(303c)은 메소겐 그룹(303b)을 중심으로 서로 결합각(Θ)을 가질 수 있[0031]

다. 결합각(Θ)은 0°< Θ <180° 일 수 있다. 즉 알킬 사슬 그룹(303a) 및 극성 말단 그룹(303c)은 일직선 상

에 위치하지 않을 수 있다(Θ≠180°). 바람직하게는 알킬 사슬 그룹(303a) 및 극성 말단 그룹(303c)은 수직

(Θ=90°) 또는 수직에 가까운 위치관계를 가질 수 있다. 

[0032]

일 예로 메소겐 그룹(303b)이 벤젠(benzene)인 경우 벤젠 고리의 일 수소를 대신하여, 알킬 사슬 그룹(303a)인[0033]

R이 부착될 수 있다.  이 경우 극성 말단 그룹(303c)은 3 자리를 제외한 1,2,4,5 자리에 위치할 수 있다. 

극성 말단 그룹(303c)은 추가로 메소겐 그룹(303b)에 더 부착될 수 있다. 다시 R이 부착된 벤젠(benzene)을 예[0034]

로 들면, 극성 말단 그룹(303c)이 2개인 경우, 2개의 극성 말단 그룹(303c) 은 (1,2), (1,4), (1,5), (2,4),

(2,5), (4,5) 위치에 결합될 수 있다.

도 4는 액정의 구조를 도시한 또 다른 개념도이다.[0035]

도 4를 참조하면 메소겐 그룹(303b)에는 알킬기(303d)가 더 부착될 수 있다. 알킬기 (303d)는 1개 내지 3개의[0036]

탄소를 포함할 수 있고, 짧은 사슬길이를 가질 수 있다. 알킬 사슬 그룹(303a), 메소겐 그룹(303b), 및 알킬기

(303d)는 서로 일직선으로 제공될 수 있다. 

[0037]

일 예로 알킬 사슬 그룹(R)(303a), 벤젠 및 알킬기(Rs)(303d)는 서로 일직선으로 제공될 수 있다. 이 경우 극성[0038]

말단 그룹(303c)은 1,2,3,4 자리 중 어느 하나에 부착될 수 있다.

액정층(300)은 자외선 경화제(미개시) 및 분산제(미개시)를 더 포함할 수 있다. 자외선 경화제 (미개시)는 고분[0039]
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자 100 중량에 대하여 0.5 내지 10의 중량의 중량비를 가질 수 있다. 자외선 경화제(미개시)는 1-하이드록시-사

이크로헥실-펜틸-키톤(1-Hydroxy-cyclohexyl-phenyl-ketone, Irgacure 907), 2-메틸-1[4-(메틸티오)페닐]-2-모

포리노프로판-1-원(2-Methyl-1[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropane-1-one, Irgacure  184C),  2-하이드

록시-2-메틸-1-페닐-프로판-1-원(1-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one,  Darocur  1173),  이라가큐어

184(Irgacure 184C) 50 wt%와 벤조페논  (Benzophenone) 50 wt%가 혼합된 개시제 (Irgacure 500), 이라가큐어

184가 20 wt%와 이라가큐어 1173이 80 wt% 혼합된 개시제 (Irgacure 1000), 2-하이드록시-1-[4-(2-하이드록시

에톡시)페닐]-2-메틸-1-프로파논(2-Hydroxy-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-methyl-1propanone,  Irgacure

2959), 메틸벤조일포메이트(Methylbenzoylformate, Darocur MBF), 알파, 알파-다이메톡시-알파-페닐아세토페논

(Alpha, alpha-dimethoxy-alpha-phenylacetophenone, Irgacure 651), 2-벤질-2-(디메틸아미노)-1-[4-(4-모포리

닐)  페닐]-1-부타논  (2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(morpholinyl)  phenyl]-1-butanone,  Irgacure  369),

이라가큐어 369가 30 wt%와 이라가큐어 651이 70 wt% 혼합된 개시제 (Irgacure 1300), 다이페닐 (2,4,6-트리메

틸벤조일)-포스핀 옥사이드  (Diphenyl  (2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine  oxide,  Darocur  TPO),  다로큐어

TPO 50 wt%와 다로큐어 1173이 50 wt% 혼합된 개시제 (Darocur 4265), 포스핀 옥사이드, 페닐 비스(2,4,6,-트

리메틸 벤조일)(Phosphine oxide, phenyl bis(2,4,6-trimethyl benzoyl, Irgacure 819), 2-하이드록시-2-메틸-

1-페닐-프로판-1-원 (2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one) (Darocur 1173), 이라가큐어 819가 5 wt%와

다로큐어 1173이 95 wt% 혼합된 개시제 (Irgacure 2005), 이라가큐어 819가 10 wt%와 다로큐어 1173이 90 wt%

혼합된 개시제 (Irgacure 2010), 이라가큐어 819가 20 wt%와 다로큐어 1173이 80 wt% 혼합된 개시제 (Irgacure

2020),  비스  (에타5-2,4,-사이크로페타디엔-1-일)  비스[2,6-다이프루오르-3-(1H-피롤-1-일)페닐]  티타늄

(Bis(.eta.5-2,4-cyclopentadien-1-yl)  bis[2,6-difluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]titanium,  Irgacure

784), 벤조페논이 함유된 혼합 개시제(HSP 188), 1-hydroxy-cyclohexylphenyl-ketone(CPA), 및  2,4,6,-트리메

틸벤조일-디페닐-포스핀옥사이드(2,4,6,-trimethylbenzoyl-diphenyl-phosphineoxide) (Darocur TPO) 중 적어도

어느 하나를 포함할 수 있다.

고분자 분산형 액정 디스플레이는 자외선 차단층(미개시)을 더 포함할 수 있다. 자외선 차단층(미개시)는 제1[0040]

기판(100)과 제1 전극(101) 사이, 제1 기판(100) 하면, 제2 기판(200)과 제2 전극(201) 사이, 제2 기판(200)

상면 중 적어도 어느 하나의 위치에 제공될 수 있다. 자외선 차단층(미개시)은 고분자, 무기물, 세라믹 중 적어

도 어느 하나를 포함할 수 있다. 자외선 차단층(미개시)에 의해 10 nm 내지 400nm 파장의 자외선은 50% 내지

99.9%로 차단될 수 있다.

고분자 분산형 액정 디스플레이는 적외선 반사막(미개시)을 더 포함할 수 있다. 적외선 반사막(미개시)은 제1[0041]

기판(100)과 제1 전극(101) 사이, 제1 기판(100) 하면, 제2 기판(200)과 제2 전극(201) 사이, 제2 기판(200)

상면 중 적어도 어느 하나의 위치에 제공될 수 있다. 적외선 반사막(미개시)에 의해 고분자 분산형 액정 디스플

레이의 단열 효과가 증가할 수 있다.

본 발명은 구동 전압을 인가하지 않은 상태에서는 투명할 수 있고, 구동 전압을 인가하면 불투명해질 수 있다. [0042]

이상, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의[0043]

지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시

될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며

한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

부호의 설명

100: 제1 기판 101: 제1 전극[0045]

200: 제2 기판  201: 제2 전극

300: 액정층  301: 고분자

302: 액정방울  303: 액정

400: 전원  400a: 개회로

400b: 폐회로 
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적용분야

76

기술개요

기술의
특장점

-

-

▪ 나노임프린트공정을이용한기능성(고투명, 초발수, 고내구성) 나노패턴필름제작기술

▪ 저비용, 대면적의고투명 초발수 나노패턴필름을제조하는기술

▪ 스마트폰보호필름/유리, 태양광보호유리, 지문센서등의제조분야

-

-

-

-

-

-



기술완성도
(TRL)

기술이전
내용및범위

관련
지재권
현황

▪ 디스플레이필름용기능성나노패턴 (저반사/고투명, 초발수등) 제조가능한고정밀

나노임프린트공정기술

-

-

-

-

▪ TRL 5단계 : 확정된소재/부품/시스템시작품제작및성능평가

시작품단계

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No. 출원번호 특허명 상태

1 2018-0020533 소수성구조체 출원
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3 1940238 금속스탬프제조방법 등록
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

기판을 준비하는 것;

상기 기판의 상면을 패터닝하는 것;

상기 기판의 상기 상면 상에 금속 입자를 포함하는 나노 잉크를 코팅하여 예비 시드막을 형성하는 것;

상기 예비 시드막을 경화하여, 시드막을 형성하는 것; 및

상기 시드막 상에 전기 도금 공정을 이용하여 스탬프 몸체를 형성하는 것을 포함하되,

상기 코팅 공정은 대기압 하에서 수행되고,

상기 시드막은 상기 전기 도금 공정의 시드층이고,

상기 예비 시드막은 도전성 입자들을 포함하고, 상기 도전성 입자들은 이들의 응집을 방해하는 리간드들을 포함

하고,

상기 예비 시드막을 경화하는 공정은 리간드 치환 공정을 포함하며, 상기 리간드 치환 공정은 상기 리간드들을

상기 리간드들보다 작은 길이를 갖는 짧은 리간드들로 치환하는 것을 포함하는 금속 스탬프 제조 방법.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 예비 시드막은 상기 기판의 상기 상면을 컨포멀하게 덮는 금속 스탬프 제조 방법.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 나노 잉크를 코팅하는 것은 용액법을 이용하여 수행되고,

상기  용액법은  스핀  코팅법(Spin  coating),  잉크젯  인쇄  공정법(Inkjet  printing),  리버스  옵셋  인쇄법

(Reverse-offset printing), 스프레이 코팅법(spray coating), 및 딥 코팅법(deep coating) 중 적어도 하나를

포함하는 금속 스탬프 제조 방법.

청구항 4 

삭제

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 도전성 입자는 수 나노미터 내지 수백 마이크로미터의 크기를 갖는 입자를 포함하는 금속 스탬프 제조 방

법.

청구항 6 

삭제

청구항 7 

삭제
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청구항 8 

삭제

청구항 9 

제 1 항에 있어서,

상기 짧은 리간드들은 티올(Thiol) 리간드 또는 티오시안산(thiocyanate) 리간드를 포함하는 금속 스탬프 제조

방법.

청구항 10 

제 1 항에 있어서,

상기 기판의 상기 상면을 패터닝하는 것은:

마스터 스탬프를 이용하여 상기 기판의 상기 상면에 압력을 가하는 공정; 및

상기 기판을 경화하는 공정을 포함하는 금속 스탬프 제조 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 금속 스탬프 제조 방법에 관한 것으로, 구체적으로 제조 효율이 향상된 금속 스탬프 제조 방법에 관[0001]

한 것이다. 

배 경 기 술

나노 임프린트 리소그래피 기술이란 미세한 패턴이 형성된 스탬프를 이용하여 나노 크기의 패턴을 손쉽게 제작[0002]

할 수 있는 기술이다. 나노 임프린트 리소그래피 기술은 기존의 포토 리소그래피 기술로 제작하기 어려운 수십

나노미터(nm) 이하 크기의 패턴까지 대면적경제적으로 제작할 수 있는 차세대 리소그래피 기술이다. 반도체 기

술 로드맵 2012 (ITRS 2012)에서 나노 임프린트 리소그래피 기술을 16 nm 이하 초고집적 패턴 제작을 위한 차세

대 리소그래피 기술로 제안하였다. 나노 임프린트 리소그래프 기술은 반도체 분야뿐만 아니라 나노 패턴이 적용

될 수 있는 디스플레이, 태양전지, 광소자, 메타 물질등 다양한 분야에서 나노 패턴을 손쉽게 경제적으로 제작

할 수 있는 기술로 많은 관심을 받고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명이 해결하고자 하는 일 과제는 공정 시간 및 공정 비용을 줄이는 금속 스탬프의 제조 방법을 제공하는[0003]

것에 있다.

본 발명이 해결하고자 하는 일 과제는 롤투롤(roll to roll) 공정을 이용할 수 있는 금속 스탬프의 제조 방법을[0004]

제공하는 것에 있다.

다만, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 상기 개시에 한정되지 않는다.[0005]

과제의 해결 수단

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프 제조 방법은 패터닝된 기판[0006]

의 상면 상에 금속 입자를 포함하는 나노 잉크를 코팅하는 것; 상기 나노잉크를 경화하여, 시드막을 형성하는

것; 및 상기 시드막 상에 전기 도금 공정을 이용하여 스탬프 몸체를 형성하는 것을 포함하되, 상기 코팅 공정은

대기압 하에서 수행되고, 상기 시드막은 상기 전기 도금 공정의 시드층일 수 있다. 

발명의 효과
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본 발명의 기술적 사상에 따르면, 상압(normal pressure)에서 금속 스탬프가 제조되어, 금속 스탬프의 제조 비[0007]

용이 최소화될 수 있다. 본 발명의 기술적 사상에 따르면, 금속 스탬프는 롤투롤 공정을 통하여 형성될 수 있으

므로, 제조 시간이 최소화될 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프 제조 방법을 설명하기 위한 순서도이다.[0008]

도 2a 내지 도 2g는 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프 제조 방법을 설명하기 위한 단면도

들이다. 

도 3a 내지 도 3c는 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프 제조 방법을 설명하기 위한 단면도

들이다. 

도 4는 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프의 제조 방법을 설명하기 위한 개념도이다. 

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프의 사진들이다.

도 5c는 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프의 확대도이다. 

도 6은 종래의 기술적 사상에 따른 금속 스탬프의 사진 및 확대도들이다. 

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 구성 및 효과를 충분히 이해하기 위하여, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설[0009]

명한다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라, 여러 가지 형태로 구현될 수

있고 다양한 변경을 가할 수 있다. 단지, 본 실시예들의 설명을 통해 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발

명이  속하는  기술  분야의  통상의  지식을  가진  자에게  발명의  범주를  완전하게  알려주기  위하여  제공되는

것이다. 

본 명세서에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소 상에 있다고 언급되는 경우에 그것은 다른 구성요소 상에 직접[0010]

형성될 수 있거나 또는 그들 사이에 제 3의 구성요소가 개재될 수도 있다는 것을 의미한다. 또한, 도면들에 있

어서, 구성요소들의 두께는 기술적 내용의 효과적인 설명을 위해 과장된 것이다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한

참조번호로 표시된 부분은 동일한 구성요소들을 나타낸다.

본 명세서에서 기술하는 실시예들은 본 발명의 이상적인 예시도인 순서도, 단면도 및/또는 개념도들을 참고하여[0011]

설명될 것이다. 도면들에 있어서, 막 및 영역들의 두께는 기술적 내용의 효과적인 설명을 위해 과장된 것이다.

따라서, 도면에서 예시된 영역들은 개략적인 속성을 가지며, 도면에서 예시된 영역들의 모양은 소자의 영역의

특정 형태를 예시하기 위한 것이며 발명의 범주를 제한하기 위한 것이 아니다. 본 명세서의 다양한 실시예들에

서 제1, 제2, 제3 등의 용어가 다양한 구성요소들을 기술하기 위해서 사용되었지만, 이들 구성요소들이 이 같은

용어들에 의해서 한정되어서는 안 된다. 이들 용어들은 단지 어느 구성요소를 다른 구성요소와 구별시키기 위해

서 사용되었을 뿐이다. 여기에 설명되고 예시되는 실시예들은 그것의 상보적인 실시예들도 포함한다. 

본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명[0012]

세서에서,  단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한  복수형도 포함한다.  명세서에서 사용되는 '포함한다

(comprises)' 및/또는 '포함하는(comprising)'은 언급된 구성요소는 하나 이상의 다른 구성요소의 존재 또는 추

가를 배제하지 않는다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설명함으로써 본 발명을 상세히 설명한다.[0013]

도 1은 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프 제조 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 도 2a[0015]

내지  도  2f는  본  발명의  기술적  사상의  일  실시예에  따른  금속  스탬프  제조  방법을  설명하기  위한

단면도들이다. 

도 1, 도 2a 내지 도 2c를 참조하면, 마스터 스탬프(10)가 제공될 수 있다. 마스터 스탬프(10)는 일 면에 제1[0016]

패턴(12)을 포함할 수 있다. 제1 패턴(12)은 오목부(concave portion)들(14) 및 볼록부(convex portion)들(1

6)을 가지는 요철 구조일 수 있다. 볼록부들(16)은 마스터 스탬프(10)의 내부에서 외부로 향하는 방향을 따라

오목부들(14)보다 돌출될 수 있다. 마스터 스탬프(10)는 열 가소성 레진을 연화(softening)하는 온도에서 변형

되지 않는 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 마스터 스탬프(10)는 실리콘(Si) 및 쿼츠(quatz) 중 적어도 어느
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하나를 포함할 수 있다. 

제2 패턴(110)이 기판(100)에 형성될 수 있다. 제2 패턴(110)은 마스터 스탬프(10)를 이용하여 기판(100)의 상[0017]

면(102)에 압력을 가하는 공정 및 기판(100)을 경화하는 공정으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 마스터 스탬프

(10)로 기판(100)을 눌러서, 기판(100)의 상면(102)에 제1 패턴(12)에 반대되는 제2 패턴(102)을 형성할 수 있

다. 제1 패턴(12)의 오목부(14)와 볼록부(16)는 각각 제2 패턴(110)의 볼록부(114)와 오목부(112)를 형성할 수

있다. 기판(100)을 경화하는 공정은 기판(100)의 소재에 따라서 정해질 수 있다. 예를 들어, 기판(100)이 열가

소성 레진(예를 들어, PDMS(polydimethylsiloxane),  PUA(polyurethane  acrylate),  PVC(polyvinyl chloride),

PMMA(Poly(methyl methacrylate)), PC(polycarbonate))을 포함하는 경우, 기판(100)은 냉각하여 경화될 수 있

다. 예를 들어, 기판(100)이 UV(Ultraviolet Ray) 경화형 레진(예를 들어, chemoptics 사의 NIP-K28)을 포함하

는 경우, 기판(100)은 UV를 조사하여 경화될수 있다. 예를 들어, 기판(100)이 열 경화형 레진을 포함하는 경우,

기판(100)은 가열하여 경화될 수 있다. 마스터 스탬프(10)를 제거하여, 패터닝된 상면(102)을 가지는 기판(10

0)을 형성할 수 있다.(S10)

도 1  및 도 2d를 참조하면,  나노 잉크(미도시)를 기판(100)  상에 코팅하여,  예비 시드막(200)이 형성될 수[0018]

있다.(S20)  예비 시드막(200)은 기판(100)의 상면(102)을 컨포멀(conformal)하게 덮을 수 있다. 예비 시드막

(200)의 형성 공정은 용액법을 이용하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 예비 시드막(200)은 스핀 코팅법(Spin

coating), 잉크젯 인쇄 공정법(Inkjet printing), 리버스 옵셋 인쇄법(Reverse-offset printing), 스프레이 코

팅법(spray coating), 및 딥 코팅법(deep coating) 중 적어도 하나에 의해 형성될 수 있다. 예비 시드막(200)

은 도전성 입자(예를 들어, 금속 입자)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 예비 시드막(200)은 은(Ag) 입자, 금(Au)

입자, 니켈(Ni) 입자, 백금(Pt) 입자, 및 구리(Cu) 입자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도전성 입자는 수

나노미터(nm)  내지  수백 마이크로미터(μm)의  크기를 가지는 입자일 수 있다.  도전성 입자는 복수 개일 수

있다. 복수 개의 도전성 입자들의 각각은 예비 시드막(200) 내에서 분산될 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 도전

성 입자들은 도전성 입자들의 응집을 방해하는 리간드를 포함하여 분산될 수 있다. 예비 시드막(200)의 형성 공

정은 대기압(atmospheric pressure)(또는 상압(normal pressure)) 하에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 예비 시

드막(200)의 형성 공정은 압력 조절 장치 및 압력 조절 공정을 포함하지 않을 수 있다. 이에 따라, 예비 시드막

(200)을 진공 분위기에서 형성할 때보다 공정 비용 및 공정 시간이 절감될 수 있다.

도 1 및 도 2e를 참조하면, 도 2d를 참조하여 설명된 예비 시드막(200)을 경화하여, 시드막(210)이 형성될 수[0019]

있다.(S30) 예비 시드막(200)의 경화 공정은 소결(sintering) 공정 또는 리간드 치환 공정을 포함할 수 있다.

소결 공정은 예비 시드막(200) 내의 도전성 입자들을 서로 접촉시키는 공정일 수 있다. 이에 따라, 시드막(21

0)은 도전성을 가질 수 있다. 소결 공정은 열, 마이크로웨이브(microwave), 및 레이저(laser) 중 적어도 하나를

이용하는 방법에 의해 수행될 수 있다. 리간드 치환 공정은 도전성 입자들을 분산시키는 리간드들을 다른 리간

드들로  치환하는  공정일  수  있다.  예를  들어,  상기  다른 리간드들은 티올(Thiol)  리간드,  SCN(티오시안산,

thiocyanate) 리간드, 또는 길이가 짧은 리간드일 수 있다. 리간드 치환 공정을 통하여, 시드막(210)은 전기 전

도성을 가질 수 있다. 

도 1, 도 2f 및 2g를 참조하면, 전기 도금 공정을 통해 스탬프 몸체(310)가 시드막(210) 상에 형성될 수 있[0020]

다.(S40) 시드막(210)은 전기 도금 공정의 시드 금속일 수 있다. 스탬프 몸체(310)는 금속을 포함할 수 있다.

예를 들어, 스탬프 몸체(310)는 니켈(Ni) 및 구리(Cu) 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 기판(100)을 제거하여,

금속 스탬프(MS)가 형성될 수 있다. 금속 스탬프(MS)는 스탬프 몸체(310) 및 시드막(210)을 포함할 수 있다.  

본 발명의 기술적 사상에 따른 금속 스탬프(MS)는 대기압(또는 상압) 하에서 형성될 수 있다. 구체적으로, 기판[0021]

(100)의 상면(102)을 패터닝하는 공정, 예비 시드막(200)을 코팅하고 경화하는 공정, 및 전기 도금 공정은 대기

압 하에서 수행될 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 기술적 사상에 따른 금속 스탬프(MS)의 제조 공정은 진공을

이용하는 제조 공정에 비해, 공정 비용 및 공정 시간이 절감될 수 있다. 

도 3a 내지 도 3c는 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프 제조 방법을 설명하기 위한 단면도[0023]

들이다. 설명의 간결함을 위하여, 도 2a 내지 도 2g를 참조하여 설명된 것과 실질적으로 동일한 내용은 설명되

지 않는다.  

도 3a 및 도 3b를 참조하면, 마스터 스탬프(10) 상에 예비 기판(120)을 형성할 수 있다. 마스터 스탬프(10)는[0024]

도 3a 내지 도 3c를 참조하여 설명된 마스터 스탬프(10)와 실질적으로 동일할 수 있다. 예비 기판(120)은 열 가

소성 레진을 포함할 수 있다.  예를 들어,  예비 기판(120)은 PDMS(polydimethylsiloxane),  PUA(polyurethane

acrylate), PVC(polyvinyl chloride), PMMA(Poly(methyl methacrylate), 및 PC(polycarbonate) 중 적어도 하
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나를 포함할 수 있다. 예비 기판(120)의 형성 공정은 열 가소성 레진을 열처리하여 연화하는 공정 및 연화된 열

가소성 레진을 마스터 스탬프(10) 상에 제공하는 공정을 포함할 수 있다. 마스터 스탬프(10)의 양 측면 상에 마

스터 스탬프(10)의 상면보다 높은 높이를 가지는 베리어들(400)이 제공될 수 있다. 베리어들(400)은 연화된 열

가소성 레진을 마스터 스탬프(10) 밖으로 흐르지 않도록 할 수 있다.

예비 기판(120)을 경화하여, 기판(100)이 형성될 수 있다. 기판(100)의 패터닝된 상면(102)과 평평한 하면(10[0025]

4)을 포함할 수 있다. 기판(100)은 도 2a 내지 도 2g를 참조하여 설명된 기판과 실질적으로 동일할 수 있다. 

이후, 도 2d 내지 도 2g를 참조하여 설명된 공정과 실질적으로 동일한 공정을 수행하여, 금속 스탬프가 제조될[0026]

수 있다. 본 발명의 기술적 사상에 따른 금속 스탬프의 제조 방법은 공정 비용 및 공정 시간을 최소화할 수 있

다. 

도 4는 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프의 제조 방법을 설명하기 위한 개념도이다. 설명[0028]

의 간결함을 위하여, 도 2a 내지 도 2g를 참조하여 설명된 것과 실질적으로 동일한 내용은 설명되지 않는다.

도 4를 참조하면, 도 2a 내지 도 2g를 참조하여 설명된 공정들이 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정을 통해 연속적으로[0029]

수행될 수 있다. 예를 들어, 기판(100)의 상면(102)에 패턴을 형성하는 공정(S10), 기판(100)의 상면(102)에 예

비 시드막(미도시)을 코팅하는 공정(S20), 및 예비 시드막의 소결 공정 또는 리간드 치환 공정(S30)이 롤투롤

공정을 통해 연속적으로 수행될 수 있다. 이때, 기판(100)은 회전하는 롤에 의해 이동하여 각 공정을 거칠 수

있다. 

기판(100)의 상면(102)에 패턴을 형성하는 공정(S10)은 마스터 스탬프 롤(1000)을 이용하여 수행될 수 있다. 예[0030]

를 들어, 기판(100)이 마스터 스탬프 롤(1000)을 지날 때, 기판(100)의 상면(102)은 마스터 스탬프 롤(1000)에

의해 압력을 받을 수 있다. 마스터 스탬프 롤(1000)은 표면에 요철 구조를 가질 수 있다. 이에 따라, 기판(10

0)의 상면(102)에 마스터 스탬프 롤(1000)의 요철 구조에 반대되는 패턴이 형성될 수 있다. 

상기 패터닝 공정(S10) 후, 기판(100)의 상면(102)에 예비 시드막(2000)이 코팅될 수 있다.(S20) 예비 시드막[0031]

(2000) 및 예비 시드막(2000)의 코팅 공정(S20)은 도 2d를 참조하여 설명된 것과 실질적으로 동일할 수 있다.

상기 코팅 공정(S20) 후, 예비 시드막(2000)을 경화하여, 시드막(2100)이 형성될 수 있다.(S30) 시드막(2100)

및 시드막(2100)의 경화 공정(S30)은 도 2d  및 도 2e를 참조하여 설명된 것과 실질적으로 동일할 수 있다.

이후, 도 2f 및 도 2g를 참조하여 설명된 공정과 실질적으로 동일한 공정을 수행하여, 금속 스탬프가 제조될 수

있다. 

본 발명의 기술적 사상에 따른 금속 스탬프의 제조 공정은 롤투롤 공정을 통해 연속적으로 수행될 수 있다. 이[0032]

에 따라, 금속 스탬프의 제조 시간이 최소화될 수 있다.

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프의 사진들이다. 도 5c는 본 발명의 기[0034]

술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프의 확대도이다. 도 6은 종래의 기술적 사상에 따른 금속 스탬프의 사

진 및 확대도들이다. 

도 5a 내지 도 5c, 및 도 6을 참조하면, 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 금속 스탬프는 종래의 기술[0035]

적 사상에 따른 금속 스탬프와 실질적으로 동일할 수 있다. 본 발명의 기술적 사상에 따르면, 실질적으로 동일

한 품질의 금속 스탬프가 단시간 내에 저비용으로 제조될 수 있다. 

본 발명의 실시예들에 대한 이상의 설명은 본 발명의 설명을 위한 예시를 제공한다. 따라서 본 발명은 이상의[0037]

실시예들에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당해 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의하여

상기 실시예들을 조합하여 실시하는 등 여러 가지 많은 수정 및 변경이 가능함은 명백하다.

부호의 설명

10 : 마스터 스탬프 12 : 제1 패턴[0039]

14, 112 : 오목부 16, 114 : 볼록부

100 : 기판 110 : 제2 패턴

120 : 예비 기판 200 : 예비 시드막

210 : 시드막 310 : 스탬프 몸체
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MS : 금속 스탬프 400 : 베리어

1000 : 마스터 스탬프 롤 2000 : 예비 시드막

2100 : 시드막

도면

도면1

도면2a
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도면2b

도면2c

도면2d
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도면2e

도면2f

도면2g
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도면3a

도면3b

도면3c
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도면5b

등록특허 10-1940238

- 13 -



도면5c

도면6
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

삭제

청구항 2 

삭제

청구항 3 

삭제

청구항 4 

삭제

청구항 5 

스탬프의 제1 패턴들 및 제2 패턴들을 sol-gel형 레진으로 채우는 것; 

상기 sol-gel형 레진을 건조하여 용매를 제거하는 것;

상기 용매가 제거된 sol-gel형 레진이 채워진 스탬프를 기판 상에 전사하는 것; 및

상기 스탬프와 상기 용매가 제거된 sol-gel형 레진을 분리하는 것을 포함하되,

상기 제2 패턴들은 상기 제1 패턴들 사이에 제공되고,

상기 제1 패턴들의 크기는 수 내지 수백 마이크로미터이고,

상기 제2 패턴들의 크기는 수십 내지 수백 나노미터인 반사 방지용 필름의 제조방법.

청구항 6 

제5 항에 있어서,

상기 기판은 유리 기반 기판, 투명 전도막(ITO, ATO, AZO)이 코팅된 기판 및 투명 고분자(PVC, PMMA, PET) 기반

기판 중 하나인 반사 방지용 필름의 제조방법.

청구항 7 

제5 항에 있어서,

상기 스탬프를 상기 기판 상에 전사하는 것은, 상기 스탬프를 상기 기판 상에 올려놓고 압력을 가해 누르는 것

을 포함하는 반사 방지용 필름의 제조방법.

청구항 8 

제5 항에 있어서,

상기 스탬프의 제1 패턴들 및 제2 패턴들을 상기 sol-gel형 레진으로 채우는 것은,
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상기 스탬프에 채워진 상기 sol-gel형 레진을 경화시키는 것을 포함하는 반사 방지용 필름의 제조방법.

청구항 9 

제5 항에 있어서,

상기 스탬프와 상기 sol-gel형 레진을 분리한 후, 

상기 기판 상에 전사된 상기 sol-gel형 레진을 경화하는 것을 더 포함하는 반사 방지용 필름의 제조방법.

청구항 10 

제5 항의 제조방법으로 제조된 반사 방지용 필름.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 무반사 및 고투과 특성을 갖는 필름에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

일반적으로 빛이 물질을 투과할 때, 공기와 물질의 굴절률 차이로 인해 물질 표면에서 반사가 일어나게 된다.[0002]

하지만 물질 표면에 수십~수백 나노미터 크기의 돌기가 촘촘히 배열된 구조(이하, 모스아이 나노 구조)가 있게

되면,  물질의  계면에서  굴절률이  점진적으로  변하게  되고,  이에  따라  물질  표면에서의  빛  반사가  크게

감소한다. 이러한 모스아이 나노 구조의 무반사 특성을 이용하여 고투과 무반사 유리, 무반사 고분자 필름, 고

효율 태양전지 및 고효율 LED 등 다양한 연구들이 진행되고 있다.

모스아이 나노 구조는 그 형상에 따라 광학적 특성이 크게 달라지는데, 일반적으로 돌기의 각도(예를 들어, 원[0003]

뿔의 각도)가 작을수록 뛰어난 광투과 및 무반사 특성을 갖는다. 따라서 모스아이 나노 구조가 기계적 마찰 등

에 의하여 손상되었을 경우, 그 형상이 바뀌게 되고 이에 따라 광투과 및 무반사 특성이 크게 나빠지게 된다.

이는 모스아이 나노 구조가 광학부품 및 광소자 산업에 적용되는데 장애물로 작용한다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 대한민국 공개특허공보 제10-2013-0030953호(2013.03.28공개) 

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 기술적 과제는 고투과성, 무반사성 및 고내구성을 갖는 반사 방지용 필름을 제공하는 것이다.[0004]

과제의 해결 수단

반사 방지용 필름이 제공된다. 상기 반사 방지용 필름은 투광성 기판; 상기 투광성 기판 위에 배치된, 수~수백[0005]

마이크로미터 크기의 제1돌기들; 및 상기 투광성 기판 위에 상기 제1돌기들 사이에 배치된, 수십~수백 나노미터

크기의 제2돌기들이 반복되는 모스아이 나노 구조를 포함한다.

발명의 효과

모스아이 나노 구조의 내구성을 높여, 우수한 고투과 및 무반사 특성을 갖는 반사 방지용 필름을 제작할 수 있[0006]

게 된다. 나노임프린트 공정 등의 방법으로 모스아이 나노 구조와 이를 보호하는 제1돌기들을 동시에 형성함으
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로써 가격 경쟁력 및 생산성을 확보할 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 모스아이 나노 구조가 형성된 일반적인 반사 방지용 필름의 단면도이다.[0007]

도 2 내지 도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 제1돌기들에 의해 보호되는 모스아이 나노 구조가 형성된 반사 방

지용 필름의 단면도들이다.

도 5a 내지 도 5c, 도 6a 내지 도 6d 및 도 7a 내지 도 7c는 본 발명의 실시예들에 따른 제1돌기들에 의해 보호

되는 모스아이 나노 구조가 형성된 반사 방지용 필름의 제조 방법들을 설명하는 도면들이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 구성 및 효과를 충분히 이해하기 위하여, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명한다.[0008]

첨부된 도면들에서 구성 요소들은 설명의 편의를 위하여 그 크기를 실제보다 확대하여 도시한 것이며, 각 구성

요소들의 비율은 과장되거나 축소될 수 있다.

도 1은 모스아이 나노 구조가 형성된 일반적인 반사 방지용 필름의 단면도이다. 도 2 내지 도 4는 본 발명의 실[0009]

시예들에 따른 제1돌기들에 의해 보호되는 모스아이 나노 구조가 형성된 반사 방지용 필름의 단면도들이다.

도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 반사 방지용 필름은 투광성 기판(100), 투광성 기판[0010]

(100) 위에 배치된 제1돌기들(120a, 120b, 120c) 및 투광성 기판(100) 위에 제1돌기들(120a, 120b, 120c) 사이

에 배치된 모스아이 나노 구조(110a, 110b, 110c)를 포함할 수 있다. 일반적인 반사 방지용 필름(도 1)과 비교

하면, 본 발명의 실시예들에 따른 반사 방지용 필름은 모스아이 나노 구조(110a, 110b, 110c)를 보호할 수 있는

제1돌기들(120a, 120b, 120c)을 추가로 포함한다는 차이점을 갖는다.

투광성 기판(100)은 일예로 유리 기반 기판, 투명 전도막(ITO, ATO, AZO)이 코팅된 기판 및 투명 고분자(PVC,[0011]

PMMA, PET) 기반 기판 중 어느 하나일 수 있다.

제1돌기들(120a, 120b, 120c)은 수~수백 마이크로미터 크기로, 도 2와 같은 기둥형태 또는 원뿔형태와 같이 다[0012]

양한 형상들을 가질 수 있다. 또는, 도 3과 같이 반구형의 마이크로 렌즈 어레이 구조 또는 도 4와 같이 피라미

드 어레이 구조가 될 수도 있다. 제1돌기들 사이의 간격은 마이크로미터 단위이며, 반드시 일정할 필요는 없다.

다만, 제1돌기들 사이의 간격이 좁을수록 내구성은 강해지는 대신 투과성 및 무반사성이 낮아지고, 넓을수록 내

구성이 약해지는 대신 투과성 및 무반사성은 향상된다.

모스아이 나노 구조(110a, 110b, 110c)는 수십~수백 나노미터 크기의 제2돌기들이 촘촘히 반복되는 구조이다.[0013]

제2돌기들 사이의 간격은 나노미터 단위이며, 반드시 일정할 필요는 없다.

제1돌기들(120a, 120b, 120c)과 모스아이 나노 구조(110a, 110b, 110c)는 동시에 형성될 수 있으며, 그 재료[0014]

물질은 투명한 고분자 또는 세라믹을 포함할 수 있다.

본 발명의 실시예들에 따른 반사 방지용 필름을 제조하는 방법은 특별하게 한정되지 아니하나, 이하에서 설명되[0015]

는 제조방법들을 통해 제조될 수 있다.

도 5a 내지 도 5c를 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 반사 방지용 필름을 제조하는 일 방법이 설명된다. 레[0016]

진(140a)을 투광성 기판(100) 위에 도포(또는 코팅)한다(도 5a). 레진(140a)은 UV 경화형 레진(예를 들어, NIP-

K28), 열경화형 레진(예를 들어, thermoset epoxy), 열가소성 레진(예를 들어, PMMA, PC) 또는 sol-gel형 레진

(hydrogen silsesquioxane)일 수 있다. 도포(또는 코팅)된 레진(140a)을 스탬프(130)로 눌러 스탬프(130)의 패

턴을 레진(140b)으로 채우고, 열 또는 UV를 통하여 레진(140b)을 경화한다(도 5b). 스탬프(130)는 고분자(PDMS,

PUA, PVC), 실리콘, 실리콘 옥사이드 또는 니켈로 이루어질 수 있다. 형성된 제1돌기 및 모스아이 나노 구조로

부터 스탬프(130)를 분리한다(도 5c).

도 6a 내지 도 6d을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 반사 방지용 필름을 제조하는 다른 방법이 설명된다.[0017]

스탬프(130) 위에 레진(또는 졸 용액)(140c)을 도포(또는 코팅)한다(도 6a). 스탬프(130)는 고분자(PDMS, PUA,

PVC), 실리콘, 실리콘 옥사이드 또는 니켈로 이루어질 수 있다. 레진(140c)은 UV 경화형 레진(예를 들어, NIP-

K28), 열경화형 레진(예를 들어, thermoset epoxy), 열가소성 레진(예를 들어, PMMA, PC) 또는 sol-gel형 레진

(hydrogen silsesquioxane)일 수 있다. 건조를 통하여 레진(또는 졸 용액)(140c)에 함유된 용매를 제거한다(도

6b). 용매가 제거된 레진(또는 졸 용액)(140d)이 도포(또는 코팅)된 스탬프(130)를 투광성 기판(100) 위에 올려
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놓고 압력을 가하여 패턴된 용매가 제거된 레진(또는 졸 용액)(140d)을  투광성 기판(100)위에 전사한다(도

6c). 스탬프(130)를 분리하고, UV/Ozone 및 열 처리하여 용매가 제거된 레진(또는 졸 용액)(140d)을 경화한다

(도 6d).

도 7a 내지 도 7c를 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 반사 방지용 필름을 제조하는 또 다른 방법이 설명된[0018]

다. 스탬프(130)를 투광성 고분자(150a) 위에 올려놓은 후, 투광성 고분자(150a)의 유리전이온도 이상으로 온도

를 올린다(도 7a). 스탬프(130)는 고분자(PDMS, PUA, PVC), 실리콘, 실리콘 옥사이드 또는 니켈로 이루어질 수

있다. 투광성 고분자(150a)는 PVC, PMMA 또는 PET일 수 있다. 스탬프(130)를 눌러 스탬프(130)의 패턴을 채운

후 온도를 낮춰 투광성 고분자(150b)를 경화시킨다(도 7b). 스탬프(130)를 분리한다(도 7c).

이상, 본 발명에 따른 실시예들 및 그 제조 방법들을 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시 예들에 한정되지 않으[0019]

며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러 가지 변형이 가능함은 명백

하다.

부호의 설명

100 : 투광성 기판[0020]

110, 110a, 110b, 110c : 모스아이 나노 구조

120a, 120b, 120c : 제1돌기들

130 : 스탬프

140a : 투광성 기판에 도포(또는 코팅)된 레진

140b : 스탬프의 패턴에 채워진 레진

140c : 스탬프 위에 도포(또는 코팅)된 레진(또는 졸 용액)

140d : 용매가 제거된 레진(또는 졸 용액)

150a : 투광성 고분자

150b : 스탬프의 패턴에 채워진 투광성 고분자

도면

도면1

도면2
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도면3

도면4

도면5a

도면5b

도면5c
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도면6a

도면6b

도면6c

도면6d
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도면7a

도면7b

도면7c
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

서로 수평적으로 이격되는 제1 영역 및 제2 영역을 포함하는 기판;

상기 기판 상의 베이스 패턴, 상기 베이스 패턴은 상기 제1 영역 상의 제1 부분 및 상기 제2 영역 상의 제2 부

분을 포함하고; 및

상기 베이스 패턴의 상기 제1 부분을 제외하고 상기 제2 부분 상에만 선택적으로 제공되는 코팅층을 포함하되,

상기 코팅층은 상기 베이스 패턴과 다른 물질을 포함하고,

상기 코팅층에 의해, 상기 제2 영역 상의 표면의 소수성은 상기 제1 영역 상의 표면의 소수성보다 강한 소수성

구조체.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 소수성 구조체에 대한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 소수성의 정도가 각각 다른 복수개의 표[0001]

면들을 포함하는 소수성 구조체에 대한 것이다. 

배 경 기 술

초소수성(Superhydrophobic)은 물을 쉽게 결합하지 않는 성질을 나타낸다. 이러한 초소수성을 가지는 표면에서[0002]

는 물방울이 굴러서 이동하게 된다. 이에 따라 자가세정이 가능하고, 이를 태양전지, 유리등 여러 산업에서 이

용할 수 있어 많은 연구가 진행되고 있다.

 일반적으로 소수성 및 친수성은 물질의 표면에너지에 의해 구현되지만, 초소수성은 물질의 낮은 표면에너지와[0003]

더불어 표면에 마이크로, 나노 구조가 형성되어 있을 때 구현될 수 있다. 예를 들어, 연잎 표면의 경우, 낮은

표면에너지를 가지는 왁스 소재가 마이크로 패턴 위에 형성되어있어 초소수성을 가질 수 있다. 

발명의 내용

해결하려는 과제

 본 발명은 다양한 종류의 기판에 적용 가능하고, 대면적 기판에 적용 가능한 소수성 구조체 제조방법을 제공하[0004]

는 것을 그 목적으로 한다. 

본 발명은 수백 마이크로 미터 이하의 크기를 가지는 친수성 표면, 소수성 표면 및 초소수성 표면을 포함하는[0005]

하나의 소수성 구조체를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

본 발명은 서로 수평적으로 이격되는 제1 영역 및 제2 영역을 포함하는 기판; 상기 기판 상의 베이스 패턴, 상[0006]

기 베이스 패턴은 상기 제1 영역 상의 제1 부분 및 상기 제2 영역 상의 제2 부분을 포함하고; 및 상기 베이스

패턴의 상기 제1 부분을 제외하고 상기 제2 부분 상에만 선택적으로 제공되는 코팅층을 포함하되, 상기 코팅층

은 상기 베이스 패턴과 다른 물질을 포함하고, 상기 코팅층에 의해, 상기 제2 영역 상의 표면의 소수성은 상기

제1 영역 상의 표면의 소수성보다 강한 소수성 구조체를 제공한다.

발명의 효과

본 발명에 따른 소수성 구조체 제조방법은 인쇄공정 및 나노 전사 공정을 포함함으로써, 다양한 종류의 기판에[0007]

적용이 가능하고, 대면적 기판에 적용이 가능하다. 
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본 발명의 따른 소수성 구조체는 각각 소수성의 정도가 다른 표면들을 포함함으로써, 수백 마이크로 미터 이하[0008]

의 크기를 가지는 친수성 표면, 소수성 표면 및 초소수성 표면을 하나의 구조체에 구현할 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 소수성 구조체의 평면도이다.[0009]

도 1b는 도 1a의 A-A'에 따른 단면도이다.

도 1c는 도 1a의 B-B'에 따른 단면도이다.

도 1d는 도 1a의 C-C'에 따른 단면도이다.

도 1e는 도 1a의 D-D'에 따른 단면도이다.

도 1f는 도 1e의 E영역의 확대도이다.

도 2a는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 베이스 소재를 코팅하는 것을 설명하기 위한 평면도이

다.

도 2b는 도 2a의 F-F'에 따른 단면도이다.

도 2c는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 전사 공정을 설명하기 위한 도면이다.

도 2d는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 베이스 패턴 및 마이크로 패턴들을 형성하는 것을 설명

하기 위한 도면이다.

도 2e는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 나노 패턴들을 형성하는 것을 설명하기 위한 도면이다.

도 2f는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 코팅층을 형성하는 것을 설명하기 위한 도면이다.

도 3a는 본 발명의 제2 실시예에 따른 소수성 구조체의 평면도이다.

도 3b는 도 3a의 G-G'에 따른 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시[0010]

예를 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다

른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는

기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은

청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전문에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.

본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명[0011]

세서에서,  단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한  복수형도 포함한다.  명세서에서 사용되는 '포함한다

(comprises)' 및/또는 '포함하는(comprising)'은 언급된 구성요소, 단계, 동작 및/또는 장치는 하나 이상의 다

른 구성요소, 단계, 동작 및/또는 장치의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.

이하에서 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다.[0012]

도 1a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 소수성 구조체의 평면도이고, 도 1b는 도 1a의 A-A'에 따른 단면도이고,[0013]

도 1c는 도 1a의 B-B'에 따른 단면도이고, 도 1d는 도 1a의 C-C'에 따른 단면도이고, 도 1e는 도 1a의 D-D'에

따른 단면도이고, 도 1f는 도 1e의 E영역의 확대도이다.

도 1a 내지 도 1f를 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 소수성 구조체는 기판(110), 베이스 패턴(120), 마[0014]

이크로 패턴들(130), 나노 패턴들(140) 및 코팅층(150)을 포함할 수 있다. 기판(110)은 유리, 실리콘, 고분자

중 하나를 포함할 수 있다. 기판(110)은 제1 내지 제4 영역들(111-114)을 포함할 수 있다. 제1 내지 제4 영역들

(111-114)은 수평적으로 서로 이격될 수 있다. 베이스 패턴(120)은 기판(110)의 상면의 일부를 덮을 수 있다.

베이스 패턴(120)은 제1 내지 제5 부분(121-125)을 포함할 수 있다. 베이스 패턴(120)의 제1 부분(121)은 기판

(110)의 제1 영역(111) 상에서 제1 방향(D1) 방향으로 연장할 수 있고, 베이스 패턴(120)의 제2 부분(122)은 기

판(110)의 제2 영역(112) 상에서 제1 방향(D1) 방향으로 연장할 수 있고, 베이스 패턴(120)의 제3 부분(121)은

기판(110)의 제3 영역(113) 상에서 제1 방향(D1) 방향으로 연장할 수 있고, 베이스 패턴(120)의 제4 부분(121)
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은 기판(110)의 제4 영역(111) 상에서 제1 방향(D1)으로 연장할 수 있다. 베이스 패턴(120)의 제5 부분(125)은

베이스 패턴(120)의 제1 내지 제4 부분들(121-124)을 서로 연결하면서 제2 방향(D2) 방향으로 연장할 수 있다.

베이스 패턴(120)은 금속 또는 산화물을 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 금속은 금(Au) 또는 은(Ag)을 포함할

수 있다. 일 예로, 상기 산화물은 아연 산화물(ZnO) 또는 주석 산화물(SnO)을 포함할 수 있다. 

도 1a 및 도 1b를 참조하면, 베이스 패턴(120)의 제1 부분(121)이 기판(110)의 제1 영역(111) 상에 제공될 수[0015]

있다. 따라서, 기판(110)의 제1 영역(111) 상의 표면의 젖음성은 베이스 패턴(120)이 포함하는 물질에 따라 결

정될 수 있다. 젖음성이 클수록 표면의 친수성이 강한 것일 수 있고, 젖음성이 작을수록 표면의 소수성이 강한

것일 수 있다. 다시 말하면, 젖음성이 클수록 표면 위에 물방울을 떨어뜨렸을 때 물방울이 더 잘 퍼질 수 있다. 

도 1a 및 도 1c를 참조하면, 베이스 패턴(120)의 제2 부분(122)이 기판(110)의 제2 영역(112) 상에 제공될 수[0016]

있다. 베이스 패턴(120)의 제2 부분(122) 상에 코팅층(150)이 제공될 수 있다. 

 코팅층(150)은 베이스 패턴(120)의 제2 부분(122)의 상면을 덮을 수 있다. 일 예로, 코팅층(150)은 자기조립단[0017]

분자막(Self-assembled monolayers)을 포함할 수 있다. 코팅층(150)은 표면 에너지가 낮은 물질을 포함할 수 있

다. 일 예로, 상기 물질은 트리클로로실란(Trichlorsilan) 또는 티올(Thiol)을 포함할 수 있다. 베이스 패턴

(120)이 금속을 포함하는 경우, 코팅층(150)은 티올을 포함할 수 있다. 베이스 패턴(120)이 산화물을 포함하는

경우, 코팅층(150)은 트리클로로실란을 포함할 수 있다.

코팅층(150)은 표면에너지가 낮으므로, 기판(110)의 제2 영역(112) 상의 표면의 젖음성은 기판(110)의 제1 영역[0018]

(111) 상의 표면의 젖음성보다 낮을 수 있다. 다시 말하면, 기판(110)의 제2 영역(112) 상의 표면이 기판(110)

의 제1 영역(111) 상의 표면 보다 소수성이 강할 수 있다.

도 1a 및 도 1d를 참조하면, 베이스 패턴(120)의 제3 부분(123)이 기판(110)의 제3 영역(113) 상에 제공될 수[0019]

있다. 마이크로 패턴들(130)이 베이스 패턴(120)의 제3 부분(123) 상에 제공될 수 있다. 각각의 마이크로 패턴

들(130)은 제1 높이(H1) 및 제1 폭(W1)을 가질 수 있다. 서로 인접하는 마이크로 패턴들(130) 간의 간격은 제2

폭(W2)일 수 있다. 마이크로 패턴들(130)은 베이스 패턴(120)과 동일한 물질을 포함할 수 있다. 일 예로, 마이

크로 패턴들(130)은 금속 또는 산화물을 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 금속은 금(Au) 또는 은(Ag)을 포함할

수 있다. 일 예로, 상기 산화물은 아연 산화물(ZnO) 또는 주석 산화물(SnO)을 포함할 수 있다.

베이스 패턴(120)의 제3 부분(123) 및 마이크로 패턴들(130) 상에 코팅층(150)이 제공될 수 있다. 코팅층(150)[0020]

은 베이스 패턴(120)의 제3 부분(123) 및 마이크로 패턴들(130)의 상면들을 덮을 수 있다.

기판(110)의 제3 영역(113) 상에 마이크로 패턴들(130)이 제공되므로, 코팅층(150)이 코팅되는 면적이 넓어질[0021]

수 있다. 따라서, 기판(110)의 제3 영역(113) 상의 표면의 젖음성은 기판(110)의 제2 영역(112) 상의 표면의 젖

음성보다 낮을 수 있다. 다시 말하면, 기판(110)의 제3 영역(113) 상의 표면이 기판(110)의 제2 영역(112) 상의

표면 보다 소수성이 강할 수 있다. 기판(110)의 제3 영역(113) 상에서 코팅층(150)이 코팅되는 면적은 제1 높이

(H1), 제1 폭(W1) 및 제2 폭(W2)에 따라 달라질 수 있다.

도 1a, 도 1e 및 도 1f를 참조하면, 베이스 패턴(120)의 제4 부분(124)이 기판(110)의 제4 영역(114) 상에 제[0022]

공될 수 있다. 마이크로 패턴들(130)이 베이스 패턴(120)의 제4 부분(124) 상에 제공될 수 있다. 나노 패턴들

(140)이 베이스 패턴(120)의 제4 부분(124) 및 마이크로 패턴들(130) 상에 제공될 수 있다. 

각각의 나노 패턴들(140)은 제2 높이(H2) 및 제3 폭(W3)을 가질 수 있다. 서로 인접하는 나노 패턴들(140) 간의[0023]

간격은 제4 폭(W4)일 수 있다. 각각의 나노 패턴들(140)은 복수개의 나노 와이어들(141)을 포함할 수 있다. 각

각의 나노 와이어들(141)은 수직적으로 연장할 수 있다. 각각의 나노 와이어들(141)은 평면적으로 서로 이격될

수 있다. 나노 패턴들(140)은 베이스 패턴(120) 및 마이크로 패턴들(130)과 동일한 물질을 포함할 수 있다. 일

예로, 나노 패턴들(140)은 금속 또는 산화물을 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 금속은 금(Au) 또는 은(Ag)을 포

함할 수 있다. 일 예로, 상기 산화물은 아연 산화물(ZnO) 또는 주석 산화물(SnO)을 포함할 수 있다.

베이스 패턴(120)의 제4 부분(124), 마이크로 패턴들(130) 및 나노 패턴들(140) 상에 코팅층(150)이 제공될 수[0024]

있다. 코팅층(150)은 베이스 패턴(120)의 제4 부분(124), 마이크로 패턴들(130) 및 나노 패턴들(140)의 상면들

을 덮을 수 있다.

기판(110)의 제4 영역(114) 상에 마이크로 패턴들(130) 및 나노 패턴들(140)이 제공되므로, 코팅층(150)이 코팅[0025]

되는 면적이 넓어질 수 있다. 따라서, 기판(110)의 제4 영역(114) 상의 표면의 젖음성은 기판(110)의 제3 영역

(113) 상의 표면의 젖음성보다 낮을 수 있다. 다시 말하면, 기판(110)의 제4 영역(114) 상의 표면이 기판(110)
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의 제3 영역(113) 상의 표면 보다 소수성이 강할 수 있다. 기판(110)의 제4 영역(114) 상에서 코팅층(150)이 코

팅되는 면적은 제1 높이(H1), 제2 높이(H2), 제1 내지 제4 폭들(W1,W2,W3,W4)에 따라 달라질 수 있다.

본 발명의 제1 실시예에 따른 소수성 구조체는 기판(110)의 제1 내지 제4 영역들(111-114) 상의 표면들의 소수[0026]

성의 정도가 각각 다를 수 있다. 이에 따라, 소수성 구조체는 수백 마이크로 미터 이하의 크기를 가지는 친수성

표면, 소수성 표면 및 초소수성 표면을 하나의 구조체에 구현할 수 있다.

도 2a는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 베이스 소재를 코팅하는 것을 설명하기 위한 평면도이[0027]

고, 도 2b는 도 2a의 F-F'에 따른 단면도이다.

도 2a 및 도 2b를 참조하면, 리세스(211)를 포함하는 몰드(210) 상에 베이스 소재(220)가 코팅될 수 있다. 제조[0028]

하고자 하는 소수성 구조체의 구조에 따라, 베이스 소재(220)가 임의의 패턴을 형성하면서 몰드(210) 상에 코팅

될 수 있다. 다시 말하면, 베이스 소재(220)는 몰드(210)의 상면의 일부를 덮을 수 있고, 다른 일부를 노출시킬

수 있다. 베이스 소재(220)는 몰드(210)의 리세스들(211)을 채울 수 있다. 제조하고자 하는 소수성 구조체의 구

조에 따라, 사전에 몰드(210)에 리세스(211)가 임의로 형성될 수 있다. 일 예로, 베이스 소재(220)는 인쇄공정

을 통해 코팅될 수 있다. 일 예로. 베이스 소재(220)는 잉크젯(Inkjet) 공정을 통해 코팅될 수 있다. 베이스 소

재(220)는 금속 또는 산화물을 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 금속은 금(Au) 또는 은(Ag)을 포함할 수 있다.

일 예로, 상기 산화물은 아연 산화물(ZnO)  또는 주석 산화물(SnO)을 포함할 수 있다. 일 예로, 몰드(210)는

PDMS(polydimethylsiloxane)를 포함할 수 있다.

도 2c는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 전사 공정을 설명하기 위한 도면이다.[0029]

도 2c를 참조하면, 베이스 소재(220)를 기판(110) 상에 전사할 수 있다. 일 예로, 베이스 소재(220)는 나노 전[0030]

사 공정을 통해 기판(110) 상에 전사될 수 있다.

도 2d는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 베이스 패턴 및 마이크로 패턴들을 형성하는 것을 설명[0031]

하기 위한 도면이다.

도 2d를 참조하면, 기판(110) 상에 전사가 완료된 베이스 소재(220)는 베이스 패턴(120) 및 마이크로 패턴들[0032]

(130)을 형성할 수 있다. 베이스 패턴(120)의 제3 부분(123) 및 제4 부분(124) 상에 마이크로 패턴들(130)이 형

성될 수 있다. 다만, 마이크로 패턴들(130)이 형성되는 부분은 이에 한정되지 않을 수 있다.

도 2e는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 나노 패턴들을 형성하는 것을 설명하기 위한 도면이다.[0033]

도 2e를 참조하면, 베이스 패턴(120)의 제4 부분(124) 상에 나노 패턴들(140)을 형성할 수 있다. 다만, 나노 패[0034]

턴들(140)이 형성되는 부분은 이에 한정되지 않을 수 있다.

나노 패턴들(140)이 금속을 포함하는 경우, 나노 패턴들(140)은 CVD 공정을 통해 형성될 수 있다. 나노 패턴들[0035]

(140)이 산화물을 포함하는 경우, 나노 패턴들(140)은 수열합성 공정을 통해 형성될 수 있다.

도 2f는 본 발명에 따른 소수성 구조체의 제조방법에서, 코팅층을 형성하는 것을 설명하기 위한 도면이다.[0036]

도 2f를 참조하면, 베이스 패턴(120)의 제2 내지 제4 부분(122-124) 상에 코팅층(150)이 코팅될 수 있다. 다만,[0037]

코팅층(150)이 형성되는 부분은 이에 한정되지 않을 수 있다. 일 예로, 트리클로로실란 및 티올 중 하나를 포함

하는 물질을 코팅하여 코팅층(150)이 형성될 수 있다.

본 발명에 따른 소수성 구조체 제조방법은 인쇄공정 및 나노 전사 공정을 포함함으로써, 다양한 기판에 적용이[0038]

가능하고, 대면적 기판에 적용이 가능하다. 

도 3a는 본 발명의 제2 실시예에 따른 소수성 구조체의 평면도이고, 도 3b는 도 3a의 G-G'에 따른 단면도이다.[0039]

설명의 간결함을 위해, 도 1a 및 도 1f를 참조하여 설명된 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사[0040]

용하며, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.

도 3a 및 도 3b를 참조하면, 기판(110) 상에 베이스 패턴(120)이 제공될 수 있다. 본 발명의 제2 실시예에 따른[0041]

소수성 구조체의 베이스 패턴(120)은 본 발명의 제1 실시예에 따른 소수성 구조체의 베이스 패턴(120)과 다른

패턴으로 제공될 수 있다. 본 발명의 제1 실시예에 따른 소수성 구조체와 유사하게, 베이스 패턴(120) 상에 마

이크로 패턴들(130), 나노 패턴들(140) 및 코팅층(150)이 임의의 패턴을 가지면서 제공될 수 있다. 

이상, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식[0042]

을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수
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있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예에는 모든 면에서 예시적인 것이며 한정

적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

부호의 설명

110: 기판[0043]

120: 베이스 패턴

130: 마이크로 패턴

140: 나노 패턴

150: 코팅층

도면

도면1a
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도면1b
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도면1c
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도면1d
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도면1e
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도면1f

도면2a

공개특허 10-2019-0100679

- 12 -



도면2b
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도면2c
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도면2d
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도면2e
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도면2f
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도면3a

공개특허 10-2019-0100679

- 18 -



도면3b

공개특허 10-2019-0100679

- 19 -





기술이전개요1

적용분야및기대효과2

기술이전내용및범위3

4 특허및기술현황

5 기술이전조건



투명전극 판유리 기술

➢ 현재 디스플레이, 터치 패널, 태양전지, 광 센서 및 스마트 윈도우 등에 활용됨.

➢ 투명전극: 낮은 면저항과 높은 투과도가 요구되며 소자의 특성을 좌우함.

➢ 현재의 기술: ITO 혹은 FTO(SnO2:F)를 중심으로 개발되고 있음, 현재 사양은 8 ohm/ 

sq. 이상 (85 % 투과도 @ 550 nm 기준)이며 전량 해외 수입에 의존함.

➢ 5 ohm/sq. 이하 (85 % 투과도)를 만족하면서 다양한 색 구현이 가능한 투명전극 필요

➢ 또한, 색이 입혀진 유리 기판이 필요하며 30ⅹ30 cm2 와 10ⅹ10 cm2 개발 필요

다양한 색상의 실내 가전투명칼라 유리 컬러 투명 태양전지



다층 투명전극 기술

➢ Seed layer/면저항 제어층/투과도 제어층의 다층 투명전극: 저항과 투과도 독립 제어

➢ 두께: 80 ~ 1800 nm 정도로 기존의 투명전극에 비하여 매우 얇음.

➢ 면저항 5 ohm/ sq. 이하 (85 % 투과도 @ 550 nm 기준): 일본 아사히 글라스(8 ohm/ 

sq.) 시중 판매보다 낮음.

➢ 적외선이 차단되어 열선 효과를 가지며 상온에서의 제조하여 특성 확보 가능함.

➢ 투과도 제어층의 광학 두께 제어로 다양한 색상 구현 가능: 8색 이상 구현

< 초박형 다층 투명전극> <색좌표 예측 프로그램 이용
한 다양한 색상구현>

<실제 유리에 제조된 다양한 색
상: ETRI 보유 기술>



Window

Absorption

Transmission

Car Sunroof

투명 태양전지용 기판: 건물집적형 및 자동차

스마트 윈도우: 변색 유리의 투명전극

중대형 터치 스크린

ON

OFF

색 유리 기판 및 가전 활용



기술 성숙도: 5 단계 (확정된 소재/부품 세제품 제작 및 성능 평가)

➢ 시작품 제작 및 성능 평가 완료, 경제성 고려하지 않고 기술 핵심 성능으로만

보았을 때 목표 성능 만족하는 단계

적외선 차단 특성: 단열 특성

다양한 색상 예측 및 구현

우수한 전기적 특성: 면저항 5 ohm/sq. 이하



1) 내용: 다층 투명전극의 색상 제조 기술 및 내구성 확보

➢ 구조: 씨앗층, 저항 제어층, 광학 제어층 구성으로 제어층의 두께 및 굴절률 제어 기술

➢ 저항 제어층과 광학 제어층의 제조 조건의 변화를 통해 색상 예측 및 다양한 색 구현

➢ 사양 5 ohm/ sq. 이하 (85 % 투과도 @ 550 nm 기준) 만족하는 제조 기술

➢ 적외선 (800~3,000 nm)의 평균 투과도 5 % 미만

➢ 상온 제조 기술 및 내열성 (up to 600 ℃) 및 내습성(85 5 이상 습도) 확보

2) 이전 범위

➢ 구조, 기능 및 제조 방법에 관한 주요 특허의 실시권

➢ 8가지 색상 이상의 색 구현 기술 및 예측 기술

➢ 5 ohm/ sq. 이하를 만족하는 박막 조건 기술

➢ 8585 test에서 성능 변화 10% 이내 만족하는 내구성 확보

➢ 다층 박막의 제조 공정 기술



관리번호 출원번호 출원일 등록번호 등록일 발명명칭

PR20180447KRa 2019-0037420 2019.03.29 투명전극

PR20190309KR 2019-0076580 2019.06.26
컬러투명 창호형 태양전지 모듈의

이중층을 이용한 양면 색구현 기술

PR20190309US 16/727590 2019.12.26
컬러투명 창호형 태양전지 모듈의

이중층을 이용한 양면 색구현 기술

기술 현황

➢ 현재 FTO 투명전극 판매 중임: 면저항 8 ohm/sq. 정도 (주로 일본 아사히 글라스)

➢ 현재 전량 해외 수입에 의존하여 국산화 필요: 30* 30 (cm2) 기준 30~50 만원 판매

➢ 색상 구현 기술은 종래 판매 기술에는 없음.

➢ 현재 본 기술은 30* 30 (cm2) 기준으로 20~25 만원 판매 예정

➢ 기술이전 업체인 아이작 리서치에서 코팅 사업으로 판매 예정

본 기술 관련 출원 특허 현황
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

기판 상에 제공되는 시드층;

상기 시드층 상에 배치되고, 금속 또는 전도성 금속 산화물을 포함하는 저항 제어층; 및

상기 저항 제어층 상에 배치되고, 상기 저항 제어층보다 높은 굴절률을 갖는 광학 제어층을 포함하되,

상기 시드층은 제 1 면 및 상기 제 1 면에 대향하여 상기 저항 제어층을 향하는 제 2 면을 갖고,

상기 제 2 면의 표면 거칠기는 상기 제 1 면의 표면 거칠기보다 크고,

상기 시드층은 타이타늄 산질화물(TiOxNy)을 포함하되,

상기 화학식에서 x는 0.2와 같거나 크고 1과 같거나 작은 실수이며, Y는 0보다 크고 1과 같거나 작은 실수인 투

명 전극.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 시드층의 상기 제 1 면은 실질적으로 평탄(flat)하고,

상기 시드층의 상기 제 2 면은 0.1nm 내지 10nm의 최대높이 거칠기를 갖는 투명 전극.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 저항 제어층은 상기 시드층의 상기 제 2 면의 형상이 전사되도록 상기 시드층의 상기 제 2 면을 콘포말

(conformal)하게 덮는 투명 전극.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 시드층을 향하는 상기 저항 제어층의 하면의 표면 거칠기는 상기 저항 제어층의 상면의 거칠기보다 큰 투

명 전극.

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

상기 저항 제어층의 상면은 실질적으로 평탄한 투명 전극.

청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상기 시드층의 두께는 10nm 내지 150nm인 투명 전극.

청구항 7 

삭제

청구항 8 

제 1 항에 있어서,

등록특허 10-2219551

- 3 -



상기 시드층의 상기 제 1 면 상에 제공되는 굴절률 제어층을 더 포함하는 투명 전극.

청구항 9 

제 8 항에 있어서,

상기 굴절률 제어층의 굴절률은 2.0보다 크고 4.0보다 작은 투명 전극.

청구항 10 

제 8 항에 있어서,

상기 굴절률 제어층은 몰리브데넘 산화물(MoOx), 몰리브테넘 황화물(MoSx), 텅스텐 산화물(WOx), 타이타늄 산화

물(TiOx), 타이타늄 질화물(TiN), 타이타늄 산질화물(TiON) 또는 타이타늄 황화물(TiSx)을 포함하는 투명 전극.

청구항 11 

제 1 항에 있어서,

상기 저항 제어층은 은(Ag), 은 산화물(AgOx), 알루미늄(Al) 또는 구리(Cu)를 포함하는 투명 전극.

청구항 12 

제 1 항에 있어서,

평면적 관점에서 상기 광학 제어층 및 상기 시드층은 상기 저항 제어층보다 큰 평면 형상을 갖되,

상기 저항 제어층의 전부는 상기 광학 제어층 및 상기 시드층과 오버랩(overlap)되는 투명 전극.

청구항 13 

제 1 항에 있어서,

상기 광학 제어층은 상기 저항 제어층의 상면 및 측면을 덮되,

상기 저항 제어층은 상기 시드층 및 상기 광학 제어층에 의해 밀봉되는 투명 전극.

청구항 14 

제 1 항에 있어서,

상기 광학 제어층의 굴절률은 1.4 내지 2.5인 투명 전극.

청구항 15 

제 1 항에 있어서,

상기 광학 제어층은 실리콘 산화물(SiOx), 알루미늄 산화물(AlOx), 타이타늄 산화물(TiOx), 몰리브데넘 산화물

(MoOx), 갈륨 도핑 아연 산화물(ZnO:Ga), 알루미늄 도핑 아연 산화물(ZnO:Al), 붕소 도핑 아연 산화물(ZnO:B),

주석 산화물(SnOx) 또는 불소 도핑 주석 산화물(FTO)을 포함하는 투명 전극.

청구항 16 

제 1 항에 있어서,

상기 시드층과 상기 저항 제어층 사이에 게재되는 버퍼층을 더 포함하는 투명 전극.

청구항 17 

제 16 항에 있어서,

상기  버퍼층은  상기  시드층의  상기  제  2  면의  형상이  전사되도록  상기  시드층의  상기  제  2  면을  콘포말

(conformal)하게 덮는 투명 전극.
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청구항 18 

제 16 항에 있어서,

상기 버퍼층의 상면의 표면 거칠기는 상기 시드층의 상기 제 1 면의 표면 거칠기와 같거나 작은 투명 전극.

청구항 19 

제 16 항에 있어서,

상기 버퍼층은 니켈(Ni), 크롬(Cr), 니켈 크롬(NiCr), 은 질화물(AgNx), 은 산화물(AgOx), 알루미늄(Al), 알루

미늄 산화물(AlOx), 타이타늄 질화물(TiN) 또는 타이타늄 산질화물(TiON)을 포함하는 투명 전극.

청구항 20 

기판 상에 제공되는 굴절률 제어층;

상기 굴절률 제어층 상에 배치되는 시드층;

상기 시드층 상에 배치되고, 금속 또는 전도성 금속 산화물을 포함하는 저항 제어층, 상기 굴절률 제어층은 상

기 저항 제어층보다 높은 굴절률을 갖고; 및

상기 저항 제어층 상에 배치되고, 상기 저항 제어층보다 높은 굴절률을 갖는 광학 제어층을 포함하되,

상기 시드층의 상면의 거칠기는 상기 굴절률 제어층의 상면의 거칠기보다 크고,

상기 시드층은 타이타늄 산질화물(TiOxNy)을 포함하되,

상기 화학식에서 x는 0.2와 같거나 크고 1과 같거나 작은 실수이며, Y는 0보다 크고 1과 같거나 작은 실수인 투

명 전극.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 투명 전극에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

투명전극은 전기 전도성과 광투과성을 동시에 갖춘 소재로 형성된다. 첨단 정보기술산업과 신재생 에너지산업이[0002]

급부상하면서 투명전극 소재에 관한 관심이 높아지고 있다. 특히, 평판 디스플레이, 태양전지 등과 같이 투 명

전극을 사용하는 분야의 산업이 발전함에 따라 얇고 투과도가 크며 전기 전도성이 우수한 투명전극 소재가 요구

되고 있다.

투명전극 소재로는 얇은 막 형태로 제조된 투명 전도성 산화물(TCO)이 대표적이다. TCO는 면저항 크기에 따라[0003]

정전기 방지막, 전자파 차폐 등의 기능성 박막과 평판 디스플레이, 태양전지, 터치패널, 투명 트랜지스터, 플렉

시블 광전소자, 투명 광전소자 등의 핵심 전극 재료로 사용되고 있다.

현재 투명전극은 디스플레이 터치 패널뿐 아니라 투명 및 유연 전자소자와 태양전지 및 투명 발열체 등에 필수[0004]

적으로 포함되고 있다. 현재 대부분의 경우, 투명 전극으로 인듐 주석 산화물(ITO)이 사용되고 있으나, 인듐

(In)의 가격 문제와 유연성의 부족함 때문에 ITO보다 얇으면서도 저항과 투과도에 있어서 보다 우수한 새로운

투명전극의 개발이 필수적이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 구조적 안정성이 향상된 투명 전극을 제공하는데 있다.[0005]

본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는 고투과도 및 저저항을 갖는 투명 전극을 제공하는데 있다.[0006]
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본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제에 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은[0007]

아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

상술한 기술적 과제들을 해결하기 위한 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극은 기판 상에 제공되는 기판 상에[0008]

제공되는 시드층, 상기 시드층 상에 배치되는 저항 제어층, 및 상기 저항 제어층 상에 배치되는 광학 제어층을

포함할 수 있다. 상기 시드층은 제 1 면 및 상기 제 1 면에 대향하여 상기 저항 제어층을 향하는 제 2 면을 가

질 수 있다. 상기 제 2 면의 표면 거칠기는 상기 제 1 면의 표면 거칠기보다 클 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 시드층의 상기 제 1 면은 실질적으로 평탄(flat)할 수 있다. 상기 시드층의 상기 제[0009]

2 면은 0.1nm 내지 10nm의 최대높이 거칠기를 가질 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 저항 제어층은 상기 시드층의 상기 제 2 면을 콘포말(conformal)하게 덮을 수 있다.[0010]

일 실시예에 따르면, 상기 시드층을 향하는 상기 저항 제어층의 하면의 표면 거칠기는 상기 저항 제어층의 상면[0011]

의 거칠기보다 클 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 저항 제어층의 상면은 실질적으로 평탄할 수 있다.[0012]

일 실시예에 따르면, 상기 시드층의 두께는 10nm 내지 150nm일 수 있다.[0013]

일 실시예에 따르면, 상기 시드층은 타이타늄 산질화물(TiOxNy)을 포함할 수 있다. 상기 화학식에서 x는 0.2와[0014]

같거나 크고 1과 같거나 작은 실수이며, Y는 0보다 크고 1과 같거나 작은 실수일 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 시드층은 주석 산화물(SnOx), 불소 도핑 주석 산화물(FTO), 갈륨 도핑 아연 산화물[0015]

(ZnO:Ga), 알루미늄 도핑 아연 산화물(ZnO:Al), 타이타늄 산화물(TiOx), 타이타늄 질화물(TiN), 몰리브데넘 산

화물(MoOx) 또는 몰리브테넘 황화물(MoSx)을 포함할 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 시드층의 상기 제 1 면 상에 제공되는 굴절률 제어층을 더 포함할 수 있다.[0016]

일 실시예에 따르면, 상기 굴절률 제어층의 굴절률은 2.0보다 크고 4.0보다 작을 수 있다.[0017]

일 실시예에 따르면, 상기 굴절률 제어층은 몰리브데넘 산화물(MoOx), 몰리브테넘 황화물(MoSx), 텅스텐 산화물[0018]

(WOx), 타이타늄 산화물(TiOx), 타이타늄 질화물(TiN), 타이타늄 산질화물(TiON) 또는 타이타늄 황화물(TiSx)을

포함할 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 저항 제어층은 은(Ag), 은 산화물(AgOx), 알루미늄(Al) 또는 구리(Cu)를 포함할 수[0019]

있다.

일 실시예에 따르면, 평면적 관점에서 상기 광학 제어층 및 상기 시드층은 상기 저항 제어층보다 큰 평면 형상[0020]

을 가질 수 있다. 상기 저항 제어층의 전부는 상기 광학 제어층 및 상기 시드층과 오버랩(overlap)될 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 광학 제어층은 상기 저항 제어층의 상면 및 측면을 덮을 수 있다. 상기 저항 제어층[0021]

은 상기 시드층 및 상기 광학 제어층에 의해 밀봉될 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 광학 제어층의 굴절률은 1.4 내지 2.5일 수 있다.[0022]

일 실시예에 따르면, 상기 광학 제어층은 실리콘 산화물(SiOx), 알루미늄 산화물(AlOx), 타이타늄 산화물(TiOx),[0023]

몰리브데넘 산화물(MoOx), 갈륨 도핑 아연 산화물(ZnO:Ga), 알루미늄 도핑 아연 산화물(ZnO:Al), 붕소 도핑 아

연 산화물(ZnO:B), 주석 산화물(SnOx) 또는 불소 도핑 주석 산화물(FTO)을 포함할 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 시드층과 상기 저항 제어층 사이에 게재되는 버퍼층을 더 포함할 수 있다.[0024]

일 실시예에 따르면, 상기 버퍼층은 상기 시드층의 상기 제 2 면을 콘포말(conformal)하게 덮을 수 있다.[0025]

일 실시예에 따르면, 상기 버퍼층의 상면의 표면 거칠기는 상기 시드층의 상기 제 1 면의 표면 거칠기와 같거나[0026]

작을 수 있다.
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일 실시예에 따르면, 상기 버퍼층은 니켈(Ni), 크롬(Cr), 니켈 크롬(NiCr), 은 질화물(AgNx), 은 산화물(AgOx),[0027]

알루미늄(Al), 알루미늄 산화물(AlOx), 타이타늄 질화물(TiN) 또는 타이타늄 산질화물(TiON)을 포함할 수 있다.

상술한 기술적 과제들을 해결하기 위한 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극은 기판 상에 제공되는 굴절률 제[0028]

어층, 상기 굴절률 제어층 상에 배치되는 시드층, 상기 시드층 상에 배치되는 저항 제어층, 및 상기 저항 제어

층 상에 배치되는 광학 제어층을 포함할 수 있다. 상기 시드층의 상면의 거칠기는 상기 굴절률 제어층의 상면의

거칠기보다 클 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 따른 투명 전극은 시드층을 이용하여 구조적 안정성이 향상될 수 있다. 더하여, 시드 층에 의해 저항[0029]

제어층을 박막 형태로 얇게 형성될 수 있으며, 얇고 광투과도가 높으며 전기적 특성이 향상된 투명 전극이 제공

될 수 있다. 또한, 저항 제어층과 시드층의 젖음 측성이 향상됨에 따라, 시드층의 상면 상에 제공되는 저항 제

어층의 결정성이 향상될 수 있다. 이에 따라, 저항 제어층의 저항이 낮아질 수 있으며, 투명 전극의 전기적 특

성이 향상될 수 있다.

더하여, 버퍼층을 이용하여 저항 제어층을 보호할 수 있으며, 안정성이 향상된 투명 전극이 제공될 수 있다.[0030]

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극을 설명하기 위한 사시도이다.[0031]

도 2는 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극을 설명하기 위한 단면도이다.

도 3 내지 도 5는 도 2의 A영역을 확대 도시한 도면이다.

도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극을 설명하기 위한 단면도이다.

도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극을 설명하기 위한 단면도이다.

도 8 내지 도 11은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극의 제조 방법을 설명하기 위한 단면도들이다.

도 12a는 비교예 1의 젖음 특성을 실험한 사진들이다.

도 12b는 실험예 1의 젖음 특성을 실험한 사진들이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 구성 및 효과를 충분히 이해하기 위하여, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을[0032]

설명한다. 그러나 본 발명은, 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라, 여러 가지 형태로 구현될

수 있고 다양한 변경을 가할 수 있다. 단지, 본 실시예들의 설명을 통해 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본

발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위하여 제공되는 것이

다. 당해 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자는 본 발명의 개념이 어떤 적합한 환경에서 수행될 수 있다는 것

을 이해할 것이다.

본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명[0033]

세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 ‘포함한다

(comprises)’ 및/또는 ‘포함하는(comprising)’은 언급된 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자는 하나 이상의

다른 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.

본 명세서에서 어떤 막(또는 층)이 다른 막(또는 층) 또는 기판상에 있다고 언급되는 경우에 그것은 다른 막(또[0034]

는 층) 또는 기판상에 직접 형성될 수 있거나 또는 그들 사이에 제 3의 막(또는 층)이 개재될 수도 있다.

 본 명세서의 다양한 실시 예들에서 제 1, 제 2, 제 3 등의 용어가 다양한 영역, 막들(또는 층들) 등을 기술하[0035]

기 위해서 사용되었지만, 이들 영역, 막들이 이 같은 용어들에 의해서 한정되어서는 안 된다. 이들 용어들은 단

지 어느 소정 영역 또는 막(또는 층)을 다른 영역 또는 막(또는 층)과 구별시키기 위해서 사용되었을 뿐이다.

따라서, 어느 한 실시 예에의 제 1 막질로 언급된 막질이 다른 실시 예에서는 제 2 막질로 언급될 수도 있다.

여기에 설명되고 예시되는 각 실시 예는 그것의 상보적인 실시예도 포함한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참

조번호로 표시된 부분들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
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본 발명의 실시예들에서 사용되는 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진[0036]

자에게 통상적으로 알려진 의미로 해석될 수 있다.

이하, 도면들 참조하여 본 발명의 개념에 따른 투명 전극을 설명한다.[0038]

도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극을 설명하기 위한 사시도이다. 도 2는 본 발명의 실시예들에 따른[0039]

투명 전극을 설명하기 위한 단면도이다. 도 3 내지 도 5는 도 2의 A영역을 확대 도시한 도면이다. 도 6은 본 발

명의 실시예들에 따른 투명 전극을 설명하기 위한 단면도이다. 도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극을

설명하기 위한 단면도이다. 도 2, 도 6 및 도 7은 도 1의 I-I'선에 따른 단면들에 해당한다.

도 1 및 도 2를 참조하여, 기판(100)이 제공될 수 있다. 기판(100)은 투명 기판을 포함할 수 있다. 예를 들어,[0040]

기판(100)은 유리 기판, 사파이어 기판 또는 투명 고분자 기판을 포함할 수 있다. 투명 고분자 기판은 유연 기

판일 수 있다. 투명 고분자 기판은 폴리 이미드(poly imide; PI), 폴리 에틸렌 테레프탈레이트(poly ethylene

terephtalate;  PET)  또는  폴리  에틸렌  나프탈레이드(poly　ethylene  Napthalene;  PEN)을  포함할  수  있다.

또는, 기판(100)은 금속 포일(metal foil)과 같은 금속 기판을 포함할 수 있다.

기판(100) 상에 굴절률 제어층(200)이 배치될 수 있다. 굴절률 제어층(200)은 투명할 수 있다. 굴절률 제어층[0041]

(200)의 두께는 2nm 내지 100nm일 수 있다. 굴절률 제어층(200)은 투명 전극(10)의 투과도를 향상시킬 수 있다.

상세하게는, 굴절률 제어층(200)은 고굴절 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 굴절률 제어층(200)의 굴절률은

2.0보다  크고,  4.0보다  작을  수  있다.  굴절률  제어층(200)은  몰리브데넘  산화물(MoOx),  몰리브테넘  황화물

(MoSx), 텅스텐 산화물(WOx), 타이타늄 산화물(TiOx), 타이타늄 질화물(TiN), 타이타늄 산질화물(TiON) 또는 타

이타늄 황화물(TiSx)을 포함할 수 있다.

도 1, 도 2 및 도 3을 함께 참조하여, 굴절률 제어층(200) 상에 시드층(300)이 배치될 수 있다. 시드층(300)은[0042]

기판(100)을 향하는 하면(300b)  및 하면(300b)에 대향하는 상면(300a)을 가질 수 있다. 시드층(300)의 상면

(300a)의 표면 거칠기(surface  roughness)는 하면(300b)의 표면 거칠기보다 클 수 있다. 예를 들어, 시드층

(300)의 하면(300b)은 실질적으로 평탄(flat)할 수 있고, 시드층(300)의 상면(300a)은 0.1nm 내지 10nm의 최대

높이 거칠기(maximum height roughness, Rmax1)를 가질 수 있다. 여기서, 최대높이 거칠기는 표면의 평균선을 기

준으로 표면의 가장 높은 마루와 가장 낮은 마루 사이의 간격을 측정하여 측정될 수 있다. 이때, 표면의 흠

(nick or saratch)으로 볼 수 있는 너무 높은 마루 또는 너무 깊은 골은 제외될 수 있다. 시드층(300)의 상면

(300a)은, 도 3에 도시된 바와 같이, 톱니 등의 불규칙적인 돌기들(310)을 가질 수 있다. 또는, 시드층(300)의

상면(300a)은, 도 4에 도시된 바와 같이, 육면체 형상의 돌기들(310)을 가질 수 있다. 이와는 또 다르게, 시드

층(300)의 상면(300a)은, 도 5에 도시된 바와 같이, 굴곡진 형상을 가질 수 있다. 그러나, 본 발명의 시드층

(300)의 상면(300a)의 형상이 이에 한정되는 것은 아니며, 높은 표면 거칠기를 제공할 수 있는 다양한 형상을

가질 수 있다. 이와 같은 거친 표면의 시드층(300)은 굴절률 제어층(200) 상에 예비 시드층의 박막을 형성한

후, 상기 예비 시드층 박막에 식각 공정을 수행하여 형성될 수 있다. 시드층(300)의 두께는 10nm 내지 150nm일

수 있다. 시드층(300)은 타이타늄 산질화물(TiOxNy)을 포함할 수 있다. 이때, x는 0.2와 같거나 크고, 1과 같거

나 작은 실수일 수 있으며, y는 0보다 크고, 1과 같거나 작은 실수 수 있다. 시드층(300)이 타이타늄 산화물

(TiO)만을 포함하는 경우, 시드층(300)의 굴절률이 높을 수 있으나, 시드층(300)의 전도성이 낮을 수 있다. 시

드층(300)이  타이타늄  질화물(TiN)  만을  포함하는  경우,  시드층(300)의  전도성이  높으나  굴절률이  낮을  수

있다. 본 발명에 따른 시드층(300)은 타이타늄 산질화물(TiOxNy)을 포함하여, 굴절률 및 전도성이 모두 높을 수

있다. 즉, 본 발명의 투명 전극(10)은 시드층(300)의 제공에 따른 굴절률 및 전도성 저하가 없을 수 있다. 이와

는 다르게, 시드층(300)은 주석 산화물(SnOx), 불소 도핑 주석 산화물(FTO), 갈륨 도핑 아연 산화물(ZnO:Ga),

알루미늄 도핑 아연 산화물(ZnO:Al), 타이타늄 산화물(TiOx), 타이타늄 질화물(TiN), 몰리브데넘 산화물(MoOx)

또는 몰리브테넘 황화물(MoSx)을 포함할 수 있다.

도 1 및 도 2에서는 굴절률 제어층(200) 및 시드층(300)이 별개의 구성요소인 것으로 도시하였으나 본 발명이[0043]

이에 한정되는 것은 아니다. 도 6에 도시된 바와 같이, 굴절률 제어층(200)과 시드층(300)이 동일한 물질로 구

성되는 경우, 시드층(300)은 굴절률 제어층(200)과 연속적인 구성을 가질 수 있고, 굴절률 제어층(200)과 시드

층(300) 사이의 경계면(210)은 시각적으로 보이지 않을 수 있다. 즉, 굴절률 제어층(200)과 시드층(300)은 일체

로 제공될 수 있다. 이와는 다르게, 시드층(300)이 굴절률 제어층(200)과 상이한 물질로 구성되는 경우, 도 2에

도시된 바와 같이, 굴절률 제어층(200)과 시드층(300) 사이의 경계면은 시각적으로 나타날 수 있다. 이하, 도 2
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의 실시예를 기준으로 계속 설명한다.

시드층(300) 상에 저항 제어층(500)이 배치될 수 있다. 저항 제어층(500)은 시드층(300)의 상면(300a)을 콘포말[0044]

(conformal)하게 덮을 수 있다. 이때, 저항 제어층(500)의 상면(500a)은 시드층(300)의 상면(300a)의 형상이

전사될 수 있다. 즉, 저항 제어층(500)의 상면(500a)은 거친 표면일 수 있다. 저항 제어층(500)의 상면(500a)의

표면 거칠기는 시드층(300)의 상면(300a)의 표면 거칠기와 같거나 작을 수 있다. 더하여, 저항 제어층(500)의

상면(500a)의 표면 거칠기는 시드층(300)의 상면(300a)과 접하는(또는, 후술되는 버퍼층(400)의 상면(400a)과

접하는) 저항 제어층(500)의 하면(500b)의 표면 거칠기와 같거나 작을 수 있다. 예를 들어, 저항 제어층(500)의

상면(500a)은 0.1nm 내지 10nm의 최대높이 거칠기(maximum height roughness, Rmax3)를 가질 수 있다. 또는, 도

7에 도시된 바와 같이, 저항 제어층(500)의 상면(500a)은 실질적으로 평탄(flat)할 수 있다. 저항 제어층(500)

의 평면 형상은 시드층(300)의 평면 형상보다 작을 수 있다. 예를 들어, 평면적 관점에서, 저항 제어층(500)의

전부는 시드층(300)과 오버랩(overlap)될 수 있으며, 시드층(300)은 저항 제어층(500)의 외측으로 돌출될 수 있

다. 저항 제어층(500)의 두께는 6 내지 15nm일 수 있다. 저항 제어층(500)은 투명 전극(10)의 면 저항(sheet

resistance)을 감소시키기 위하여 제공될 수 있다. 예를 들어, 저항 제어층(500)은 은(Ag), 은 산화물(AgOx),

알루미늄(Al) 또는 구리(Cu)를 포함할 수 있다. 시드층(300)의 상면(300a)이 거친 표면을 가짐에 따라, 금속을

포함하는 저항 제어층(500)은 시드층(300)과의 접착력이 향상될 수 있다. 예를 들어, 저항 제어층(500)의 금속

물질은 시드층(300)의 거친 표면 상에서 젖음(wet) 특성이 향상될 수 있다. 이에 따라, 저항 제어층(500)은 시

드층(300)으로부터 박리되지 않을 수 있으며, 구조적 안정성이 향상된 투명 전극(10)이 제공될 수 있다. 또한,

저항 제어층(500)과 시드층(300)의 젖음 특성이 향상됨에 따라, 시드층(300)의 상면(300a) 상에 제공되는 저항

제어층(500)의 결정성(crystallinity)이 향상될 수 있다. 이에 따라, 저항 제어층(500)의 저항이 낮아질 수 있

으며, 투명 전극(10)의 전기적 특성이 향상될 수 있다.

실시예들에 따르면, 시드층(300)과 저항 제어층(500) 사이에 버퍼층(400)이 배치될 수 있다. 버퍼층(400)은 시[0045]

드층(300)의  상면(300a)을 콘포말(conformal)하게 덮을  수  있다.  이때,  버퍼층(400)의 상면(400a)은 시드층

(300)의 상면(300a)의 형상이 전사되어, 거친 표면을 가질 수 있다. 버퍼층(400)의 상면(400a)의 표면 거칠기는

시드층(300)의  상면(300a)의  표면  거칠기와  같거나  작을  수  있다.  예를  들어,  버퍼층(400)의  상면(400a)은

0.1nm 내지 10nm의 최대높이 거칠기(maximum height roughness, Rmax2)를 가질 수 있다. 이에 따라, 금속을 포

함하는 저항 제어층(500)과 버퍼층(400) 간의 접착력이 향상될 수 있다. 버퍼층(400)의 상면(400a)의 표면 거칠

기는 시드층(300)의 상면(300a)과 접하는 버퍼층(400)의 하면(400b)의 표면 거칠기와 같거나 작을 수 있다.

버퍼층(400)은 저항 제어층(500)의 증착 공정 시, 아일랜드(island)의 형성을 억제하기 위하여 제공될 수 있다.[0046]

예를 들어, 금속을 포함하는 저항 제어층(500)을 박막으로 형성하고자 하는 경우, 저항 제어층(500)은 표면 에

너지(surface energy)에 의해 아일랜드 형상으로 분산되어 형성될 수 있다. 저항 제어층(500)이 아일랜드 형상

으로 형성되는 경우, 저항 제어층(500)의 투과도 및 전기 전도도가 저하될 수 있다. 저항 제어층(500)을 막의

형상으로 형성하기 위하여 두껍게 형성하는 경우, 저항 제어층(500)의 투과도가 저하될 수 있다. 버퍼층(400)은

저항 제어층(500)의 물질이 아일랜드 형상으로 형성되는 것을 방지하며, 저항 제어층(500)이 박막 형태로 형성

도록 할 수 있다. 저항 제어층(500)은 버퍼층(400)에 의하여 얇은 박막 형태로 형성될 수 있으며, 투과도 및 전

기 전도도가 높을 수 있다. 이때, 버퍼층(400)은 0.1nm 내지 3.0nm의 두께를 가질 수 있으며, 니켈(Ni), 니켈

크롬(NiCr), 은 질화물(AgNx), 은 산화물(AgOx) 또는 알루미늄(Al)을 포함할 수 있다.

이와  다르게,  버퍼층(400)은  기판(100),  시드층(300)  또는  저항  제어층(500)  간에  구성  물질이  서로[0047]

확산되거나,  불순물이  확산되는  것을  방지하기  위하여  제공될  수  있다.  기판(100)이  금속  호일을  포함하는

경우, 기판(100)의 알칼리 금속이 저항 제어층(500)을 향하여 확산될 수 있으며, 이때, 저항 제어층(500)의 전

기적 특성이 저하될 수 있다. 또는, 기판(100)이나 외부의 불순물이 각 물질층(일 예로, 저항 제어층(500))으로

확산될 수 있으며, 상기 불순물은 각 물질층의 광 투과도 또는 전기적 특성을 저하시킬 수 있다. 버퍼층(400)은

각 물질층 간의 구설 물질 또는 불순물의 확산을 방지할 수 있으며, 투명 전극(10)의 특성 저하를 방지할 수 있

다. 이때, 버퍼층(400)은 0.5nm 내지 5nm의 두께를 가질 수 있으며, 타이타늄 질화물(TiN) 또는 타이타늄 산질

화물(TiON), 니켈(Ni), 크롬(Cr), 니켈 크롬(NiCr) 또는 알루미늄 산화물(AlOx)을 포함할 수 있다.

이와는 또 다르게, 버퍼층(400)은 저항 제어층(500)의 산화를 방지하기 위하여 제공될 수 있다. 기판(100)을 통[0048]

하여 투명 전극(10) 내부에 산소 또는 수분이 침투하는 경우, 저항 제어층(500)이 산화될 수 있으며, 저항 제어

층(500)의 전기적 특성이 저하될 수 있다. 버퍼층(400)은 저항 제어층(500)을 향하는 산소 또는 수분을 차단하
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거나, 버퍼층(400)이 우선적으로 산화되어 저항 제어층(500)이 산화되는 것을 방지할 수 있다. 이 경우, 도시하

지는 않았으나, 버퍼층(400)은 저항 제어층(500)과 후술하는 광학 제어층(600) 사이에도 제공될 수 있다. 이때,

버퍼층(400)은 1nm 내지 8nm의 두께를 가질 수 있으며, 니켈(Ni), 알루미늄(Al) 또는 은(Ag)과 은 산화물(AgO

x)의 다중 박막을 포함할 수 있다.

버퍼층(400)은 투명 전극(10)이 요구되는 특성에 따라 상기 세 가지(저항 제어층(500)의 아일랜드 형성 억제,[0049]

물질층 간의 확산 방지, 및 저항 제어층(500)의 산화 방지) 중 적어도 하나의 형태로 제공될 수 있으며, 필요에

따라 제공되지 않을 수도 있다.

저항 제어층(500) 상에 광학 제어층(600)이 배치될 수 있다. 광학 제어층(600)은 시드층(300) 상에서 저항 제어[0050]

층(500)을 덮을 수 있다. 예를 들어, 광학 제어층(600)의 평면 형상은 저항 제어층(500)의 평면 형상보다 클 수

있다. 예를 들어, 평면적 관점에서, 저항 제어층(500)의 전부는 광학 제어층(600)과 오버랩(overlap)될 수 있으

며, 광학 제어층(600)은 저항 제어층(500)의 상면(500a) 및 측면을 덮을 수 있다. 즉, 저항 제어층(500)은 시드

층(300)(또는 버퍼층(400))과 광학 제어층(600)에 의해 밀봉될 수 있다. 이에 따라, 저항 제어층(500)은 외부의

산소 또는 수분으로부터 보호될 수 있으며, 저항 제어층(500)이 산화되는 것을 방지할 수 있다. 광학 제어층

(600)은 투명 전극(10)의 광투과도를 향상시키기 위하여 제공될 수 있다. 예를 들어, 광학 제어층(600)의 굴절

률은 1.4 내지 2.5일 수 있다. 광학 제어층(600)은 저항 제어층(500)과의 굴절률 차이를 이용하여 투명 전극

(10)의 광투과도를 향상시킬 수 있다. 광학 제어층(600)의 두께는 10nm 내지 150nm일 수 있으며, 실리콘 산화물

(SiOx),  알루미늄  산화물(AlOx),  타이타늄  산화물(TiOx),  몰리브데넘  산화물(MoOx),  갈륨  도핑  아연  산화물

(ZnO:Ga, GZO), 알루미늄 도핑 아연 산화물(ZnO:Al, AZO), 붕소 도핑 아연 산화물(ZnO:B, BZO), 주석 산화물

(SnOx), 불소 도핑 주석 산화물(SiO2:F, FTO)을 포함할 수 있다. 광학 제어층(600)은 투명 전극(10)에 요구되는

광 투과도에 따라, 그 두께 및 굴절률(또는, 구성 물질)이 조절될 수 있다.

상기와 같이 투명 전극(10)이 제공될 수 있다. 본 발명에서 투명 전극(10)은 기판(100) 상에 제공되는 물질층들[0051]

(굴절률 제어층(200), 시드층(300), 버퍼층(400), 저항 제어층(500) 및 광학 제어층(600))의 두께를 모두 더한

전체 두께가 50nm 내지 200nm일 수 있다.

본 발명에 따른 투명 전극(10)은 시드층(300)을 이용하여 구조적 안정성이 향상될 수 있다. 더하여, 시드층[0052]

(300)에 의해 저항 제어층(500)을 박막 형태로 얇게 형성될 수 있으며, 얇고 광 투과도가 높으며 전기적 특성이

향상된 투명 전극(10)이 제공될 수 있다.

더하여, 버퍼층(400)을 이용하여 저항 제어층(500)을 보호할 수 있으며, 안정성이 향상된 투명 전극(10)이 제공[0053]

될 수 있다.

도 8 내지 도 11은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극의 제조 방법을 설명하기 위한 단면도들로, 도 1의 I-[0055]

I'선에 따른 단면에 해당한다.

도 8을 참조하여, 기판(100)이 제공될 수 있다. 기판(100)은 투명 기판을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기판[0056]

(100)은 유리 기판, 사파이어 기판 또는 투명 고분자 기판을 포함할 수 있다. 또는, 기판(100)은 금속 포일

(metal foil)과 같은 금속 기판을 포함할 수 있다.

기판(100) 상에 굴절률 제어층(200)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 굴절률 제어층(200)은 화학 기상 증착(CVD)[0057]

등과 같은 증착 공정을 통하여 형성될 수 있다. 굴절률 제어층(200)은 2nm 내지 100nm로 형성될 수 있다. 굴절

률 제어층(200)은 몰리브데넘 산화물(MoOx),  몰리브테넘 황화물(MoSx),  텅스텐 산화물(WOx),  타이타늄 산화물

(TiOx), 타이타늄 질화물(TiN), 타이타늄 산질화물(TiON) 또는 타이타늄 황화물(TiSx)을 포함할 수 있다.

굴절률 제어층(200) 상에 예비 시드층(320)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 예비 시드층(320)은 화학 기상 증착[0058]

(CVD) 등과 같은 증착 공정을 통하여 형성될 수 있다. 실시예들에서, 예비 시드층(320)을 형성하는 공정은 굴절

률 제어층(200)을 형성하는 공정에 이어 연속적으로 수행될 수 있다. 일 예로, 예비 시드층(320)이 굴절률 제어

층(200)과 동일한 물질로 형성되는 경우, 굴절률 제어층(200)을 형성한 후, 동일한 증착 공정을 이용하여 예비

시드층(320)이 형성될 수 있다. 예비 시드층(320)은 10nm 내지 150nm의 두께로 형성될 수 있다. 예비 시드층

(320)은 타이타늄 산질화물(TiOxNy)을 포함할 수 있다. 이때, x는 0.2와 같거나 크고, 1과 같거나 작을 수 있으

며, y는 0보다 크고, 1과 같거나 작을 수 있다. 또는 예비 시드층(320)은 주석 산화물(SnOx), 불소 도핑 주석

산화물(SiO2:F, FTO), 갈륨 도핑 아연 산화물(ZnO:Ga, GZO), 알루미늄 도핑 아연 산화물(ZnO:Al, AZO), 타이타
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늄 산화물(TiOx), 타이타늄 질화물(TiN), 몰리브데넘 산화물(MoOx) 또는 몰리브테넘 황화물(MoSx)을 포함할 수

있다.

도 9를 참조하여, 예비 시드층(320, 도 8 참조)에 표면 처리 공정이 수행되어 시드층(300)이 형성될 수 있다.[0059]

예를 들어, 예비 시드층(320)의 상면(320a, 도 8 참조)이 습식 식각 공정을 이용하여 식각될 수 있다. 식각액은

질산, 초산, 초산 또는 그들의 혼합물을 포함할 수 있다. 상기 습식 삭각 공정은 1초 내지 180초 동안 수행될

수 있다. 이와는 다르게, 예비 시드층(320)은 건식 식각 공정을 이용하여 식각될 수 있다. 일 예로, 예비 시드

층(320)의 상면(320a) 상에 플라즈마 식각 공정을 수행하여, 예비 시드층(320)의 상면(320a)이 식각될 수 있다.

상기 식각 공정에 의해 예비 시드층(320)의 상면(320a)이 불규칙적으로 식각될 수 있다.  상기와 같이 상면

(300a)의 표면 거칠기가 큰 시드층(300)이 형성될 수 있다. 시드층(300)의 상면(300a)의 표면 거칠기는 예비 시

드층(320)의 상면(320a)의 상면의 거칠기보다 클 수 있다.

이와는 다르게, 예비 시드층(320)의 상면(320a) 상에 마스크 패턴을 형성한 후, 상기 마스크 패턴을 식각 마스[0060]

크로 식각 공정이 수행될 수 있다. 이 경우, 예비 시드층(320)의 식각률을 용이하게 조절할 수 있다. 마스크 패

턴을 이용하여 예비 시드층(320)을 식각하는 경우, 도 4 및 도 5와 같은 시드층(300)이 형성될 수 있다.

도 10을 참조하여 시드층(300) 상에 버퍼층(400)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 버퍼층(400)은 화학 기상 증착[0061]

(CVD)  등과 같은 증착 공정을 통하여 형성될 수 있다. 버퍼층(400)은 0.1nm  내지 10nm의 두께로 형성될 수

있다. 버퍼층(400)의 두께가 얇게 형성됨에 따라, 버퍼층(400)의 상면(400a)은 시드층(300)의 상면(300a)이 전

사되어 높은 거칠기를 갖도록 형성될 수 있다. 버퍼층(400)은 필요에 따라 형성되지 않을 수 있다.

버퍼층(400) 상에 예비 저항 제어층(510)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 예비 저항 제어층(510)은 화학 기상 증[0062]

착(CVD) 등과 같은 증착 공정을 통하여 형성될 수 있다. 이때, 버퍼층(400)의 상면(400a)이 거친 표면을 가짐에

따라, 예비 저항 제어층(510)이 박막 형상으로 형성되기 용이할 수 있다. 예를 들어, 예비 저항 제어층(510)은

금속으로 형성될 수 있으며, 상기 금속 물질은 버퍼층(400)의 거친 상면(500a)과 젖음(wet) 특성이 높을 수 있

다. 버퍼층(400)과 예비 저항 제어층(510)의 젖음 특성이 향상됨에 따라, 예비 저항 제어층(510)은 버퍼층(400)

상에서 아일랜드(island) 형상이 아닌 박막 형상으로 성장될 수 있으며, 예비 저항 제어층(510)과 버퍼층(400)

간의 접착력이 향상될 수 있다. 또한, 예비 저항 제어층(510)이 박막 형상으로 성장됨에 따라, 예비 저항 제어

층(510)의 결정성(crystallinity)이 향상될 수 있다. 예비 저항 제어층(510)은 6nm 내지 15nm의 두께로 형성될

수 있다. 예비 저항 제어층(510)은 은(Ag), 은 산화물(AgOx), 알루미늄(Al) 또는 구리(Cu)를 포함할 수 있다.

도 11을 참조하여, 예비 저항 제어층(510, 도 10 참조)이 패터닝되어 저항 제어층(500)이 형성될 수 있다. 예를[0063]

들어, 예비 저항 제어층(510) 상에 마스크 패턴을 형성한 후, 상기 마스크 패턴을 식각 마스크로 예비 저항 제

어층(510)이 패터닝될 수 있다. 저항 제어층(500)은 평면적으로 시드층(300) 또는 버퍼층(400)보다 작은 면적을

갖도록 형성될 수 있다.

저항 제어층(500)은 도 10 및 도 11을 참조하여 설명한 것과 다르게 형성될 수 있다. 예를 들어, 버퍼층(400)[0064]

상에 셰도우 마스크(shadow mask)가 형성될 수 있다. 상기 셰도우 마스크는 후에 저항 제어층(500)이 형성되는

영역을 정의하는 패턴을 가질 수 있다. 버퍼층(400)  및 상기 셰도우 마스크 상에 예비 저항층이 형성될 수

있다. 이후, 상기 셰도우 마스크이 제거될 수 있다. 이때, 셰도우 마스크 상에 형성된 상기 예비 저항 제어층의

일부가 함께 제거되어 저항 제어층(500)이 형성될 수 있다.

도 2를 다시 참조하여, 저항 제어층(500) 상에 광학 제어층(600)이 형성될 수 있다. 광학 제어층(600)은 화학[0065]

기상 증착(CVD) 등과 같은 증착 공정을 통하여 형성될 수 있다. 광학 제어층(600)은 10nm 내지 150nm의 두께로

형성될 수 있다. 광학 제어층(600)은 실리콘 산화물(SiOx), 알루미늄 산화물(AlOx), 타이타늄 산화물(TiOx), 몰

리브데넘 산화물(MoOx), 갈륨 도핑 아연 산화물(ZnO:Ga), 알루미늄 도핑 아연 산화물(ZnO:Al), 붕소 도핑 아연

산화물(ZnO:B), 주석 산화물(SnOx) 또는 불소 도핑 주석 산화물(FTO)을 포함할 수 있다.

상기와 같은 공정을 통해 본 발명의 투명 전극(10)이 제조될 수 있다.[0066]

본 발명의 실시예들에 따르면, 투명 전극의 각 물질층들은 증착 공정 및 식각 공정의 두 가지 공정을 이용하여[0068]

형성될 수 있다. 이에 따라, 투명 전극(10)의 제조 방법이 간소화될 수 있다.

비교예 1[0070]

표면 처리를 수행하지 않은 시드층(즉, 상면이 평탄한 시드층)의 상면 상에 저항 제어층을 형성하는 금속 물질[0071]

등록특허 10-2219551

- 11 -



(은(Ag))을 소량 증착한 후, 시드층의 상면과 금속 물질간의 접촉각을 측정하였다.

실험예 1[0073]

표면처리를 수행한 시드층(즉, 상면이 거친 시드층)의 상면 상에 저항 제어층을 형성하는 금속 물질(은(Ag))을[0074]

소량 증착한 후, 시드층의 상면과 금속 물질간의 접촉각을 측정하였다.

도 12a는 비교예 1의 젖음 특성을 실험한 사진들이다. 도 12b는 실험예 1의 젖음 특성을 실험한 사진들이다.[0076]

도 12a 및 도 12b에 도시된 바와 같이, 표면 처리를 한 실험예 1이 표면 처리를 하지 않은 비교예 1에 비하여[0077]

시드층의 상면과 금속 물질 간의 접촉각이 작은 것을 알 수 있다. 비교예1의 접촉각과 실험예1의 접촉각의 측정

치는 아래의 표 1과 같다.

표 1

[0078] 접촉각

비교예 1 71.64°

실험예 1 39.14°

실험예 1의 금속 물질과 시드층의 상면과의 접촉각은 39.14°로 비교예 1의 금속 물질과 시드층의 상면과의 접[0079]

촉각은 71.64°에 비하여 매우 작은 것을 확인할 수 있다. 즉, 시드층의 표면 처리에 의해, 시드층의 표면과 금

속 물질 간의 젖음(wet) 특성이 향상된 것을 확인할 수 있으며, 본 발명의 실시예들에 따른 투명 전극은 시드층

과 저항 제어층(또는 버퍼층과 저항 제어층) 간의 접착이 향상될 수 있다.

실험예 2[0081]

타이타늄 산질화물(TiON)을 이용하여 시드층을 형성한 후, 상기 시드층의 상면이 거칠도록 표면처리를 수행하였[0082]

다. 상기 시드층의 두께는 20nm로 형성하였다. 시드층의 상면 상에 저항 제어층을 증착하였다. 상기 저항 제어

층은 은(Ag)을 이용하여 형성하였으며, 10nm 내지 15nm 범위에서 두께 별로 증착하였다. 시드층의 상면 상에 광

학 제어층을 형성하였다. 광학 제어층은 GZO(gallium-doped ZnO)를 이용하여 형성하였으며, 50nm의 두게로 증착

하였다. 이후, 제조된 적층체의 면저항, 광 투과도 및 성능지수(FOM; figure of merit)를 측정하였다. 광 투과

도는 가시광 영역(380nm 내지 780nm의 파장 법위)에서 측정하였다. 성능지수는 면저항 및 광 투과도를 반영한

성능지수로, 아래의 수식을 이용하여 계산하였다.

[0083]

실험예 2의 면저항, 광 투과도 및 성능지수를 측정한 결과는 아래의 표 2와 같다.[0084]

표 2

시드층의 두께[0085]

(nm)

저항 제어층의 두께

(nm)

광학 제어층의 두께

(nm)

면저항

(omh/sq.)

광 투과도

(%)

성능지수

20 11 50 6.14 80.88 274.27

12 4.68 80.48 351.17

13 3.97 78.19 362.73

14 3.65 75.14 336.17

15 3.28 73.14 339.47

타이타늄 산질화물을 시드층으로 이용한 실험예 2는 평균 면저항이 약 4.34omh/sq.이고, 평균 광 투과고는 약[0086]

78%로 측정되었다.

비교예 2[0088]

실험예 2와 동일하게 정층체를 형성하되, 시드층을 GZO(gallium-doped ZnO)를 이용하여 형성하였다.[0089]

비교예2의 경우, 면저항이 5.5ohm/sq.로 측정되었으며, 가시광의 광 투과도가 75%로 얻어지기 위하여, 저항 제[0090]
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어층이  12nm  이하로  얇게  형성되어야  했으며,  이에  따라  면저항이  5  ohm/sq.  내지  6  ohm/sq.로  높게

형성되었다.

즉, 기존의 GZO로 시드층을 형성한 비교예 2에 비해 타이타늄 산질화물로 시드층을 형성한 실험예 2의 면저항[0092]

및 광 투과도가 향상된 것을 확인할 수 있으며, 본 발명의 실시예뜰에 따른 투명 전극은 광 투과도 및 면저항이

향상될 수 있다.

실험예 3[0094]

실험예 2와 동일하게 형성하되, 저항 제어층의 두께가 13nm가 되도록 증착하였다. 이후, 실험예 3의 면저항과[0095]

광 투과도를 측정하였다. 광 투과도는 가시광 영역(380nm 내지 780nm의 파장 법위)에서 측정하였다.

비교예 3[0097]

실험예 3과 동일하게 형성하되, 시드층을 타이타늄 산화물(TiO2)로 형성하였다. 이후, 비교예 3의 면저항과 광[0098]

투과도를 측정하였다.

비교예 4[0100]

타이타늄 산질화물(TiON)을 이용하여 시드층을 형성한 후, 상기 시드층의 상면이 거칠도록 표면처리를 수행하였[0101]

다. 상기 시드층의 두께는 20nm로 형성하였다. 비교예 4의 경우, 광 투과도가 매우 낮아 투명 전극으로 이용하

기 위한 유의미한 측정 결과가 수집되지는 않았으나, 실험예 3의 광 투과도 특성 비교를 위하여 상기 시드층의

광 투과도를 측정하였다.

실험예 3, 비교예 3 및 비교예 4의 면저항 및 광 투과도를 측정한 결과는 아래의 표 3과 같다.[0103]

표 3

[0104] 시드층의 물질 저항 제어층의 두께

(nm)

광학 제어층의 두께

(nm)

면저항

(omh/sq.)

광 투과도

(%)

비교예 3 TiO2 13 50 8.21 71.50

실험예 3 TiON 13 50 3.97 78.19

비교예 4 TiN 형성하지 않음 형성하지 않음 10.36

시드층이 타이타늄 산화물만을 포함하는 비교예 3의 경우, 시드층의 굴절률이 높을 수 있으나, 시드층의 전도성[0105]

이 낮을 수 있다. 타이타늄 산질화물을 시드층으로 이용한 실험예 3 타이타늄 산화물을 이용하여 시드층을 형성

한 비교예 3에 비하여 면저항이 매우 낮게 측정된 것을 확인할 수 있다. 시드층이 타이타늄 질화물 만을 포함하

는 비교예 4의 경우, 시드층의 전도성이 높으나 굴절률이 낮을 수 있다. 타이타늄 산질화물을 시드층으로 이용

한 실험예 3은 타이타늄 질화물을 시드층으로 이용한 비교예 4에 비하여 광투과도가 매우 높게 측정된 것을 확

인할 수 있다. 실험예 3은 75% 이상의 고투과도를 유지하면서, 낮은 면저항을 나타내는 것을 확인할 수 있으며,

본 발명에 따른 투명 전극의 시드층은 타이타늄 산질화물을 포함하여, 굴절률 및 전도성이 모두 높을 수 있다.

이상, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의[0107]

지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시

될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며

한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

본  특허는  산업통상자원부의  에너지기술평가원(KETEP)  과제로  지원된  결과물입니다.  [grant  number[0109]

20163010012560]

부호의 설명

10: 투명 전극[0110]

100: 기판 200: 굴절률 제어층

300: 시드층 400: 버퍼층

500: 저항 제어층 600: 광학 제어층

등록특허 10-2219551

- 13 -



도면

도면1

등록특허 10-2219551

- 14 -



도면2

등록특허 10-2219551

- 15 -



도면3

도면4

등록특허 10-2219551

- 16 -



도면5

등록특허 10-2219551

- 17 -



도면6

등록특허 10-2219551

- 18 -



도면7

등록특허 10-2219551

- 19 -



도면8

등록특허 10-2219551

- 20 -



도면9

등록특허 10-2219551

- 21 -



도면10

등록특허 10-2219551

- 22 -



도면11

도면12a

등록특허 10-2219551

- 23 -



도면12b

등록특허 10-2219551

- 24 -



Proprietary ETRI SW콘텐츠연구소(차세대콘텐츠본부) 1

마이크로디스플레이를 위한 백색
tandem OLED 제작 기술

ICT창의연구소/실감소자원천연구본부

ETRI

Technology 

Marketing

Strategy

IT R&D Global Leader

[붙임 제6호]



Proprietary 2

목 차
----------------------------------------------

1. 기술의 개요

2. 기술이전 내용 및 범위

3. 경쟁기술과 비교

4. 국내외 시장 동향

5. 기술의 사업성

- 활용분야및 기대효과

ETRI ICT창의연구소(실감소자원천연구본부)



Proprietary

1. 기술의 개요

▣ 개발 대상 기술의 개요

ETRI ICT창의연구소(실감소자원천연구본부)

- Smart glass 와 같은 웨어러블 기기의 핵심 영상 표시 장치인 OLED 마이크로
디스플레이의 백색 구현을 위한 tandem OLED 소자 기술

- 백색 OLED 마이크로디스플레이 제작을 위한 OLED 소자 구조 설계, 제작에
사용되는 소재, 소자 제작 공정 및 평가 기술
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2. 기술이전 내용 및 범위
▣ 기술이전 내용

❖ OLED 마이크로디스플레이용 백색 OLED 소자 제작 기술

▪ 마이크로디스플레이용 백색 OLED 소자 구소 설계 기술

▪ 마이크로디스플레이용 백색 OLED 제작 기술

▪ OLED 소자 색좌표 분석 기술

❖ Tandem OLED 구동전압 제어 기술

▪ Tandem OLED 소자 제작 기술

▪ OLED 소자 평가 기술

▣ 기술이전의 범위

❖ OLED 마이크로디스플레이용 백색 OLED 소자 제작 기술

▪ TM 문서 3건/특허 1건

▪ 시험절차 및 결과서 일부

▪ 백색 OLED 마이크로 디스플레이 설계/제작 기술 공유

▪ OLED 소자 색좌표 분석 기술 공유

❖ Tandem OLED 구동전압 제어 기술

▪ TM 문서 5건

▪ 시험절차 및 결과서 일부

▪ Tandem OLED 소자 제작 기술 공유

▪ OLED 소자 평가 기술 공유

4ETRI ICT창의연구소(실감소자원천연구본부)
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▣ 경쟁 기술의 특징 및 활용 분야 비교

5

3. 경쟁기술과 비교

제품(기술)명 주요특징 활용 분야 또는 활용 예

LCoS

- 반사형

- 높은 휘도, 높은 해상도

- 낮은 명암비, 느린 응답속도

- 시장 및 기술성숙도 높음.

- 동작온도 범위가 좁음.

* 프로젝터

* 디지털 카메라 뷰파인더

* 스마트 글래스

Micro-LED

microdisplay

- 자발광형

- 높은 휘도, 낮은 해상도

- 높은 명암비, 빠른 응답속도

- 시장 및 기술성숙도 매우 낮음.

• 스마트 글래스

• 군용 조준경, 야간 투시경

ETRI OLEDoS

기술(HW)

- 자발광형

- 중간 휘도, 높은 해상도

- 높은 명암비, 빠른 응답속도

- 시장 및 기술성숙도 증가 추세

- 동자온도 범위가 넓음.

* 디지털 카메라 뷰파인더

• 스마트 글래스

• 군용 조준경, 야간 투시경

ETRI ICT창의연구소(실감소자원천연구본부)



Proprietary

4. 국내외 시장 동향

▣ 가상/증강현실 시장규모

❖ 2022년 글로벌 가상/증강현실분야의 예상 시장규모는 약 1,050억 달러이며, 

특히 증강현실은 가상현실의 6배 이상 성장이 전망됨.

❖ 기기 형태별 시장규모는 Mobile AR 시장 (iOS용 AR Kit, 안드로이드용 AR 

Core, 페이스북 카메라이팩트, 스냅챗 등)이 가장 큰 영향력을 있을 것으로 예

측되었으며, Smart glass (AR HMD) (마이크로소프트 홀로렌즈, Meta, 

Avegant 등), Premium/Standalone VR (VR HMD) (HTC Vive, Oculus, Paly 

Station VR, Window 10 VR 등), Mobile VR (삼성 기어 VR, 구글 데이드림 뷰

등)시장 순으로 예측

6ETRI ICT창의연구소(실감소자원천연구본부)

출처: 임상우, 서경원, AR/VR 기술 (2018)
김해석, VR/AR 산업현황및 전망 (2018)
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4. 국내외 시장 동향

▣ OLED 마이크로 디스플레이 시장

❖ 글로벌 OLED 마이크로디스플레이 시장은 2017년에 654.4 백만달러에서

2023년 말에는 2240.2 백만달러로 증가할 것으로 예상됨.

❖ 각 화소 사이즈별 패널에 대한 시장 크기가 증가될 것으로 예상됨.

7ETRI ICT창의연구소(실감소자원천연구본부)



Proprietary

5. 기술의 사업성

▣ 기술 수요처 현황

* 1)본 기술/제품의 수요량(단위 포함) 

* 2)본 기술/제품이 수요처에서 원부자재로 사용되는 경우의 최종 제품

▣ 활용분야 및 기대효과

❖ 활용 분야

▪ 방송, 공연, 저널리즘, 의료, 건축, 조선, 교육, 관광, 아케이드, AR 분야 등

❖ 기대효과

▪ 국내 기술로 기술력이 부족한 중소기업 맞춤형 기술 지원을 통한 조기 상용화 가능

▪ 국내 OLED 마이크로 디스플레이 기술 향상 및 관련 산업 경쟁력 향상에 도움

8

수요처 국명 수요량1) 관련제품2)

군수업체 대한민국 대한민국 군인(육,해,공) 수 약 60만명 장갑투시체계 HMD, KP-SAM 조준경

가상/증강현실

디바이스 제작

업체

대한민국
글로벌 Head-mounted display (HMD) 

판매량 약 4,000만대
안경형 가상/증강현실 디바이스

통신서비스 업체 대한민국 전국 이동전화 가입자수 약 6,300만명 5G 실증용 디바이스

ETRI ICT창의연구소(실감소자원천연구본부)
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

기판 상에 배치되고 제1 방향으로 이격된 제 1 화소 및 제 2 화소를 정의하는 전극;

상기 제 1 화소 상에 제공된 제 1 유기발광 다이오드; 

상기 제 2 화소 상에 제공된 제 2 유기발광 다이오드; 

상기 제 1 유기발광 다이오드 상의 제 1 컬러 필터; 및

상기 제 2 유기발광 다이오드 상의 제 2 컬러 필터를 포함하되,

상기 제 1 컬러 필터와 제 1 부분과 상기 제 2 컬러 필터의 제 2 부분은 상기 제 1 화소 및 상기 제 2 화소 사

이의 영역 상에 제공되고,

상기 제 1 컬러 필터의 상기 제 1 부분 및 상기 제 2 컬러 필터의 상기 제 2 부분은 수직적으로 중첩되되,

상기 제1 컬러 필터에 대해 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 배열되는 제3 컬러 필터;

상기 제2 컬러 필터에 대해 상기 제2 방향으로 배열되는 제4 컬러 필터; 및

상기 제4 컬러 필터를 둘러싸는 제5 컬러 필터를 더 포함하고,

상기 제4 컬러 필터는 백색을 포함하며,

상기 제5 컬러 필터는 상기 제1 컬러 필터와 동일한 색을 포함하고,

상기 제5 컬러 필터는:

상기 제3 컬러 필터에 인접한 제1 부분; 및

상기 제2 컬러 필터에 인접한 제2 부분을 포함하되,

상기 제5 컬러 필터의 상기 제1 부분은 상기 제3 컬러 필터의 일부분과 수직적으로 중첩되고,

상기 제5 컬러 필터의 상기 제2 부분은 상기 제2 컬러 필터의 일부분과 수직적으로 중첩되는 마이크로 디스플레

이.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 전극은 상기 제1 방향으로 연장하는 제1 전극 라인들 및 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 연장하는

제2 전극 라인들을 포함하며,

상기 제1 및 제2 전극 라인들은 서로 교차하면서 상기 제1 및 제2 화소를 정의하고,

상기 제1 및 제2 화소는 상기 제1 전극 라인들로부터 신호가 입력될 때 상기 제2 전극 라인들로부터 들어오는

전압에 따라 각각 제1 및 제2 유기발광 다이오드에 전류를 공급하는 마이크로 디스플레이.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 제1 컬러 필터의 제1 방향으로의 폭은 상기 제1 화소의 제1 방향으로의 폭보다 크고, 상기 제1 컬러 필터

의 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로의 폭은 상기 제1 화소의 제2 방향으로의 폭보다 큰 마이크로 디스플

등록특허 10-2256360
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레이.

청구항 4 

제1항에 있어서,

상기 제1 컬러 필터 및 제2 컬러 필터는 서로 상이한 색을 포함하는 마이크로 디스플레이.

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 제1 컬러 필터의 상기 제1 부분과 상기 제2 컬러 필터의 상기 제2 부분은 수직적으로 중첩되어 상기 제1

및 제2 화소의 둘레 상에 제공되는 마이크로 디스플레이.

청구항 6 

제1항에 있어서,

상기 제1 내지 제4 컬러 필터의 일부분은 그와 인접한 컬러 필터의 일부분과 수직적으로 중첩되는 마이크로 디

스플레이.

청구항 7 

제6항에 있어서,

상기 제1 내지 제3 컬러 필터는 서로 상이한 색을 포함하는 마이크로 디스플레이.

청구항 8 

삭제

청구항 9 

삭제

청구항 10 

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 마이크로 디스플레이에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유기발광 다이오드들을 포함하는 마이크로 디[0001]

스플레이에 관한 것이다.

배 경 기 술

정보화 사회가 발전함에 따라 정보을 표시하기 위한 디스플레이 요구가 증가하고 있다. 이에 따라, 액정디스플[0002]

레이(LCD,  liquid  crystal  display),  전자종이(e-paper,  electronic  paper),  유기발광디스플레이(OLED,

organic light-emitting display)와 같은 다양한 디스플레이가 개발되어 활용되고 있다.

최근에는 가상현실(VR, virtual reality) 및 증강현실(AR, augmented reality)을 표시하기 위한 디스플레이가[0003]
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개발되고 있다. 이러한 디스플레이는 안경이나 헬멧과 같은 형태로 제작되고 있으며 이를 착용하여 사용자의 눈

앞에 영상이 형성되게 함으로써 가상현실 또는 증강현실을 구현할 수 있다. 디스플레이를 안경이나 헬멧에 적용

하기 위해서는 작은 크기로 제작되어야 하고 작은 화면을 확대하여 영상을 형성시키므로 화소의 집적도가 높아

야 한다. 이렇게 화면이 작고 (1.5인치 이하) 해상도 높은 디스플레이를 마이크로 디스플레이라고 한다. 마이크

로 디스플레이는 주로 액정을 이용하여 제작되지만 최근 액정에 비해 시야각, 명암비가 우수하며 별다른 백라이

트가 필요하지 않아 경량 박형이 가능하며 소비전력이 유리한 유기발광다이오드를 이용하는 기술이 개발되고 있

다. 

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 공정이 보다 단순화된 마이크로 디스플레이를 제공하는데 있다. [0004]

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제에 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은[0005]

아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

본 발명의 실시예에 따른 마이크로 디스플레이는 기판 상에 배치되고 일 방향으로 이격된 제 1 화소 및 제 2 화[0006]

소를 정의하는 전극, 상기 제 1 화소 상에 배치된 제 1 유기발광 다이오드, 상기 제 2 화소 상에 배치된 제 2

유기발광 다이오드, 상기 제 1 유기발광 다이오드 상의 제 1 컬러 필터 및 상기 제 2 유기발광 다이오드 상의

제 2 컬러 필터를 포함하되, 상기 제 1 컬러 필터의 상기 제 1 부분 및 상기 제 2 컬러 필터의 상기 제 2 부분

은 수직으로 중첩할 수 있다.

발명의 효과

본 발명의 실시예에 따르면, 화소의 둘레 상에 2개의 컬러 필터들을 수직으로 중첩하게 형성하여, 화소의 둘레[0007]

상에 별도의 블랙 매트릭스의 형성을 생략할 수 있다. 이에 따라, 공정이 보다 단순해질 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 마이크로 디스플레이를 나타낸 평면도이다.[0008]

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 마이크로 디스플레이에 관한 것으로, 도 1의 Ⅰ-Ⅰ'선 방향으로 자른 단면도이

다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 컬러 필터들의 배열구조를 나타낸 평면도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 컬러 필터들의 배열구조를 나타낸 평면도이다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 컬러 필터들의 배열구조를 나타낸 평면도이다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 컬러 필터들의 배열구조를 나타낸 평면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 마이크로 디스플레이를 나타낸 평면도이다. 도 2는 본 발명의 실시예에 따른[0009]

마이크로 디스플레이에 관한 것으로, 도 1의 Ⅰ-Ⅰ'선 방향으로 자른 단면도이다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 마이크로 디스플레이(100)는 백플레인(10), 유기발광 다이오드들(20), 보호층(30),[0010]

및 컬러 필터들(40a, 40b, 40c)을 포함할 수 있다. 백플레인(10)은 기판(1) 및 구동부(3)를 포함할 수 있다. 기

판(1)은 예를 들어, 실리콘 기판을 포함할 수 있다. 구동부(3)가 기판(1) 상에 배치될 수 있다. 구동부(3)는 전

극들(5), 박막 트랜지스터(미도시), 및 커패시터(미도시)를 포함할 수 있다. 

전극들(5)은 기판(1)의 상면 상에 배치될 수 있다. 전극들(5)은 제 1 전극 라인들(5a) 및 제 2 전극 라인들(5[0011]

b)을 포함할 수 있다. 제 1 전극 라인들(5a)은 제 1 방향(X)으로 연장할 수 있고, 제 1 방향(X)에 교차하는 제

2 방향(Y)으로 이격 배치될 수 있다. 제 2 전극 라인들(5b)은 제 2 방향(Y)으로 연장할 수 있고, 제 1 방향(X)

으로 이격 배치될 수 있다. 제 1 전극 라인들(5a) 및 제 2 전극 라인들(5b)은 서로 교차할 수 있다. 제 1 전극

라인들(5a) 및 제 2 전극 라인들(5b)에 의해 화소들(Px)이 정의될 수 있다. 제 1 전극 라인들(5a)은 예를 들어,
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게이트 라인들일 수 있고, 제 2 전극 라인들(5b)은 예를 들어, 데이터 라인들일 수 있다. 박막 트랜지스터들 각

각은 화소들(Px) 각각에 대응되게 배치될 수 있다. 화소들(Px) 각각은 기판(1)의 상면 상에 배치된 박막 트랜지

스터를 이용하여 제 1 전극 라인들(5a)으로부터 신호가 입력될 때, 제 2 전극 라인들(5b)로부터 들어오는 전압

에 따라 유기발광 다이오드들(20) 각각에 전류를 공급할 수 있다. 이에 따라, 화소들(Px) 각각에 흐르는 전류의

양에 따라 유기발광 다이오드(20)의 빛이 세기가 조절될 수 있다.

절연 패턴들(6)이 구동부(3) 상에 배치될 수 있다. 절연 패턴들(6)은 화소들(Px)과 대응되게 배치될 수 있다.[0012]

절연 패턴들(6)은 예를 들어, 실리콘 산화막, 실리콘 질화막 또는 실리콘 산화질화막을 포함할 수 있다. 

유기발광 다이오드들(20)이 절연 패턴들(6) 상에 배치될 수 있다. 유기발광 다이오드들(20)은 각각은 양극전극[0013]

(21), 유기층(23), 발광층(25) 및 음극전극(27)을 포함할 수 있다. 양극전극(21)은 절연 패턴들(6) 각각 상에

배치될 수 있고, 유기층(23)은 양극전극(21) 상에 배치될 수 있다. 양극전극(21)은 구동부(3)와 전기적으로 연

결될 수 있다.  발광층(25)은 유기층(23)  상에 배치될 수 있고,  음극전극(27)은 발광층(25)  상에 배치될 수

있다. 양극전극(21)은 유기층(23)에 전류를 공급할 수 있다. 양극전극(21)으로부터 공급된 정공(hole)은 유기층

(23)을 통해 발광층(25)으로 이동할 수 있다. 음극전극(27)으로부터 공급된 전자는 유기층(23)을 통해 발광층

(25)으로 이동할 수 있다. 일 예에 있어서, 정공 주입층(미도시)이 양극전극(21)과 유기층(23) 사이에 배치될

수 있고, 전자 주입층(미도시)이 음극전극(27)과 발광층(25) 사이에 배치될 수 있다. 전자와 정공이 쉽게 이동

할 수 있도록 유기층(23) 내에 N형 또는 P형으로 도핑될 수 있다. 양극전극(21) 및 음극전극(27)에서 각각 들어

오는 정공과 전자는 발광층(25)에서 만나게 되어 빛을 낼 수 있다. 일 예에 있어서, 발광층(25)과 유기층(23)

사이에 정공 차단층 및 전자 차단층이 배치될 수 있다. 정공 차단층 및 정공 차단층은 정공과 전자를 가두어 발

광효율을 높일 수 있다. 

유기발광 다이오드들(20)이 화소들(Px) 상에 배치될 수 있다. 유기발광 다이오드들(20)은 효율을 향상시키기 위[0014]

해 적층형(tandem)으로 형성될 수 있다. 적층형 유기발광 다이오드들(20) 각각의 양극전극(21) 및 음극전극(2

7)은 투명하거나 또는 반투명할 수 있다. 유기발광 다이오드들(20)은 백색, 적색, 녹색, 청색, 황색, 및 주황색

중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.

보호층(30)이 유기발광 다이오드들(20) 상에 배치될 수 있다. 보호층(30)은 유기발광 다이오드들(20), 절연 패[0015]

턴들(6) 및 구동부(3)를 덮을 수 있다. 보호층(30)에 평탄화 공정이 수행되어, 보호층(30)의 상면은 평평할 수

있다. 보호층(30)은 컬러필터 공정에 의한 유기발광 다이오드들(20)의 열화를 방지하기 위해 형성될 수 있다.

예를 들어, 보호층(30)은 코팅층 및 진공증착층 또는 코팅층, 진공증착층, 및 코팅층으로 구성될 수 있다. 진공

증착공정은 예를 들어, 화학 기상 증착법(CVD), 물리 기상 층착법(PVD), 및 원자 층 증착법(ALD)이 사용될 수

있다. 코팅 공정은 슬롯다이 코팅(slot-die  coating),  스핀 코팅(spin  coating),  블레이드(blade)  코팅, 바

(bar) 코팅, 로드(rod) 코팅, 콤마(comma) 코팅, 피펫팅(pipetting) 코팅, 롤(roll) 코팅, 스프레이(spray) 코

팅,  디스펜싱(dispensing)  코팅,  스탬핑(stamping)  코팅,  임프린팅,  스크링(screen)  프린팅,  그라비아

(gravure) 프린팅, 플렉소(flexo) 프린팅, 오프셋(offset) 프린팅, 잉크젯(inkjet) 프린팅, 노즐(nozzle) 프린

팅을 이용할 수 있다. 

보호층(30)을 형성할 때 유기발광 다이오드들(20)의 열화를 방지하기 위해 공정 온도는 약 100°C 이내가 될 수[0016]

있다. 보호층(30)은 예를 들어, 약 10nm 내지 약 1mm의 두께를 가질 수 있다. 좀더 바람직하게, 보호층(30)은

약 100nm 내지 약 10μm일 수 있다.

컬러 필터들(40a, 40b, 40c)이 보호층(30) 상에 배치될 수 있다. 컬러 필터들(40a, 40b, 40c)은 화소들(Px) 상[0017]

에 배치될 수 있다. 컬러 필터들(40a, 40b, 40c) 각각은 유기발광 다이오드들(20) 각각과 대응되게 배치될 수

있다. 컬러 필터들(40a, 40b, 40c)은 적색, 녹색 및 청색 중 하나를 포함할 수 있다. 컬러 필터들(40a, 40b,

40c) 각각의 제 1 방향(X)으로의 제 1 폭(W1')은 화소(Px)의 제 1 방향으로의 제 1 폭(W1) 보다 클 수 있다

(W1'>W1). 컬러 필터들(40a, 40b, 40c) 각각의 제 2 방향(Y)으로의 제 2 폭(W2')은 화소(Px)의 제 2 방향으로

의 제 2 폭(W2) 보다 클 수 있다(W2'>W2). 

컬러 필터들(40a, 40b, 40c)은 제 1 방향(X)으로 교대로 배열된 제 1 컬러 필터(40a), 제 2 컬러 필터(40b),[0018]

및 제 3 컬러 필터(40c)를 포함할 수 있다. 일 예에 있어서, 제 1 컬러 필터(40a)의 제 1 부분(P1)은 제 2 컬러

필터(40b)의 제 2 부분(P2)과 수직으로 중첩할 수 있다. 제 1 컬러 필터(40a)의 제 1 부분(P1) 및 제 2 컬러 필

터(40b)의 제 2 부분(P2)은 제 1 방향(X)으로 인접하는 화소들(Px) 사이의 제 1 영역(Ra) 상에 배치될 수 있다.

제 1 컬러 필터(40a)는 제 2 컬러 필터(40b) 보다 먼저 형성되어, 제 2 컬러 필터(40b)의 제 2 부분(P2)은 제 1

컬러 필터(40a)의 제 1 부분(P1) 상에 배치될 수 있다. 제 2 컬러 필터(40b)의 제 2 부분(P2)과 제 1 방향(X)으
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로 이격된 제 2 컬러 필터(40b)의 제 3 부분(P3)은 제 3 컬러 필터(40c)의 제 4 부분(P4)과 수직으로 중첩할 수

있다. 제 2 컬러 필터(40b)의 제 3 부분(P3) 및 제 3 컬러 필터(40c)의 제 4 부분(P4)은 제 1 방향(X)으로 인

접하는 화소들(Px) 사이의 제 2 영역(Rb) 상에 배치될 수 있다. 제 2 컬러 필터(40b)는 제 3 컬러 필터(40c) 보

다 먼저 형성되어, 제 3 컬러 필터(40c)의 제 4 부분(P4)은 제 2 컬러 필터(40b)의 제 3 부분(P3) 상에 배치될

수 있다. 제 1 제 1 내지 제 3 컬러 필터들(40a, 40b, 40c)은 서로 다른 색을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1

컬러 필터(40a)의 색은 제 2 컬러 필터(40b)의 색과 다를 수 있다. 제 2 컬러 필터(40b)의 색은 제 3 컬러 필터

(40c)의 색과 다를 수 있다. 제 3 컬러 필터(40c)의 색은 제 1 컬러 필터(40a)의 색과 다를 수 있다.

본 발명의 실시예에 있어서, 화소들(Px)의 둘레(EP) 상에 적어도 2개의 컬러 필터들이 적층될 수 있다. 화소들[0019]

(Px)의 둘레(EP) 상에 배치된 컬러 필터들에 의해 화소들(Px)의 둘레(EP)로 새어나가는 모든 색의 빛이 흡수될

수 있다. 이에 따라, 화소(Px)의 둘레(EP) 상에 별도의 블랙 매트릭스의 형성을 생략할 수 있다. 즉, 공정이 보

다 단순해질 수 있다. 

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 컬러 필터들의 배열구조를 나타낸 평면도이다. 설명의 간결함을 위해, 도 1 및[0020]

도 2에 도시된 일 실시예와 실질적으로 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면부호를 사용하며, 해당 구성 요

소에 대한 설명은 생략하기로 한다.

도 3을 참조하면, 제 1 내지 제 3 컬러 필터들(40a, 40b, 40c)이 제 1 방향(X)으로 교대로 그리고 반복적으로[0021]

배열될 수 있다. 제 1 내지 제 3 컬러 필터들(40a, 40b, 40c)은 서로 다른 색을 포함할 수 있다. 제 1 내지 제

3 컬러 필터들(40a, 40b, 40c) 각각은 제 1 방향(X)으로 인접하는 컬러 필터들과 수직으로 중첩할 수 있다. 예

를 들어, 제 1 컬러 필터(40a)의 제 1 부분(P1)은 제 1 방향(X)의 반대 방향인 제 3 방향(X')으로 인접하는 제

3 컬러 필터(40c)의 제 1 부분(P3)과 수직으로 중첩할 수 있다. 제 1 컬러 필터(40a)의 제 2 부분(P2)은 제 1

방향(X)으로 인접하는 제 2 컬러 필터(40b)의 제 1 부분(P4)과 수직으로 중첩할 수 있다. 제 1 컬러 필터(40a)

의 제 1 부분(P1) 및 제 2 부분(P2)은 제 1 방향(X)으로 이격 배치될 수 있다. 제 2 컬러 필터(40b)의 제 2 부

분(P5)은 제 1 방향(X)으로 인접하는 제 3 컬러 필터(40c)의 제 2 부분(P6)과 수직으로 중첩할 수 있다. 제 2

컬러 필터(40b)의 제 1 부분(P4) 및 제 2 부분(P5)은 제 1 방향(X)으로 이격 배치될 수 있다.

적어도 2개 이상의 컬러 필터들(40a, 40b, 40c)이 제 2 방향(Y)으로 배열될 수 있다. 예를 들어, 제 2 컬러 필[0022]

터(40b) 및, 제 1 컬러 필터(40a) 및 제 3 컬러 필터(40c) 중 하나가 제 2 방향(Y)으로 배치될 수 있다. 제 1

컬러 필터(40a) 및, 제 2 컬러 필터(40b) 및 제 3 컬러 필터(40c) 중 하나가 제 2 방향(Y)으로 배치될 수 있다.

제 3 컬러 필터(40c) 및, 제 1 컬러 필터(40a) 및 제 2 컬러 필터(40b) 중 하나가 제 2 방향(Y)으로 배치될 수

있다. 일 예로, 제 2 방향(Y)으로 배치된 제 1 컬러 필터(40a)의 일부분(R1)과 제 3 컬러 필터(40c)의 일부분

(R2)은 수직으로 중첩할 수 있다. 제 2 방향(Y)으로 배치된 제 2 컬러 필터(40b)의 일부분(R3) 및 제 1 컬러 필

터(40a)의 일부분(P4)은 수직으로 중첩할 수 있다. 제 2 방향(Y)으로 배치된 제 3 컬러 필터(40c)의 일부분(R5)

및 제 2 컬러 필터(40b)의 일부분(R6)은 수직으로 중첩할 수 있다. 제 1 내지 제 3 컬러 필터들(40a, 40b, 40

c)은 제 2 방향(Y)으로 신장된 직사각형 형태일 수 있다. 제 1 내지 제 3 컬러 필터들(40a, 40b, 40c) 각각의

가장자리는 제 1 내지 제 3 컬러 필터들(40a, 40b, 40c) 각각의 색과 다른 색을 갖는 컬러 필터들(40a, 40b,

40c)의 일부분들과 중첩할 수 있다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 컬러 필터들의 배열구조를 나타낸 평면도이다. 설명의 간결함을 위해, 도 3에[0023]

도시된 일 실시예와 실질적으로 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면부호를 사용하며, 해당 구성 요소에 대

한 설명은 생략하기로 한다.

도 4를 참조하면, 제 1 컬러 필터(40a) 및 제 2 컬러 필터(40b)가 제 1 방향(X)으로 배열될 수 있다. 제 3 컬러[0024]

필터(40c) 및 제 1 컬러 필터(40a')가 제 1 방향(X)으로 배열될 수 있다. 제 1 컬러 필터(40a) 및 제 3 컬러 필

터(40c)가 제 2 방향(Y)으로 배열될 수 있고, 제 2 컬러 필터(40b) 및 제 1 컬러 필터(40a')가 제 2 방향(Y)으

로 배열될 수 있다. 제 1 컬러 필터(40a) 및 제 1 컬러 필터(40a')는 동일한 색을 가질 수 있다. 제 1 내지 제

3 컬러 필터들(40a, 40b, 40c) 각각은 서로 다른 색을 가질 수 있다. 제 1 내지 제 3 컬러 필터들(40a', 40b,

40c) 각각은 서로 다른 색을 가질 수 있다. 제 1 컬러 필터(40a) 및 제 1 컬러 필터(40a')는 제 1 방향(X) 및

제 2 방향(Y)에 교차하는 제 3 방향(Z)으로 서로 마주보며 배치될 수 있다. 제 3 방향(Z)은 제 1 방향(X) 및 제

2 방향(Y)에 대해 대각선 방향일 수 있다. 제 1 내지 제 3 컬러 필터들(40a, 40b, 40c, 40a')은 정사각형 형태

를 가질 수 있다. 

제 1 컬러 필터(40a)의 제 1 부분(P1)은 제 2 컬러 필터(40b)의 제 1 부분(P2)과 수직으로 중첩할 수 있다. 제[0025]

1 컬러 필터(40a)의 제 2 부분(P3)은 제 3 컬러 필터(40c)의 제 1 부분(P4)과 수직으로 중첩할 수 있다. 제 1
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컬러 필터(40a')의 제 1 부분(P5)은 제 3 컬러 필터(40c)의 제 2 부분(P6)과 수직으로 중첩할 수 있고, 제 1 컬

러 필터(40a')의 제 2 부분(P7)은 제 2 컬러 필터(40b)의 제 2 부분(P8)과 수직으로 중첩할 수 있다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 컬러 필터들의 배열구조를 나타낸 평면도이다. 설명의 간결함을 위해, 도[0026]

3 및 도 4에 도시된 일 실시예와 실질적으로 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면부호를 사용하며, 해당 구

성 요소에 대한 설명은 생략하기로 한다.

도 5를 참조하면, 제 1 컬러 필터(40a) 및 제 2 컬러 필터(40b)가 제 1 방향(X)으로 배열될 수 있다. 제[0027]

3 컬러 필터(40c) 및 제 4 컬러 필터(40d)가 제 1 방향(X)으로 배열될 수 있다. 제 5 컬러 필터(40e)는 제 4 컬

러 필터(40d)를 둘러쌀 수 있다. 제 1 컬러 필터(40a) 및 제 3 컬러 필터(40c)가 제 2 방향(Y)으로 배열될 수

있고, 제 2 컬러 필터(40b) 및 제 4 컬러 필터(40d)가 제 2 방향(Y)으로 배열될 수 있다. 제 1 컬러 필터(40a)

및 제 4 컬러 필터(40d)는 제 3 방향(Z)으로 서로 마주보며 배치될 수 있다. 제 1 내지 제 4 컬러 필터들(40a,

40b, 40c, 40d)은 서로 다른 색들을 가질 수 있다. 제 1 내지 제 3 컬러 필터들(40a, 40b, 40c)은 예를 들어,

적색, 녹색 및 청색 중 하나를 포함할 수 있다. 제 4 컬러 필터(40d)는 백색을 포함할 수 있다. 제 1 컬러 필터

(40a) 및 제 5 컬러 필터(40e)는 동일한 색을 포함할 수 있다. 

제 5 컬러 필터(40e)는 제 4 컬러 필터(40d)를 둘러싸고 있기 때문에, 제 5 컬러 필터(40e)의 가장자리들은 제[0028]

2 컬러 필터(40b)의 일부분 및 제 3 컬러 필터(40c)의 일부분과 중첩할 수 있다. 예를 들어, 제 1 컬러 필터

(40a)의 제 1 부분(P1)은 제 2 컬러 필터(40b)의 제 1 부분(P2)과 수직으로 중첩할 수 있다. 제 1 컬러 필터

(40a)의 제 2 부분(P3)은 제 3 컬러 필터(40c)의 제 1 부분(P4)과 수직으로 중첩할 수 있다. 제 5 컬러 필터

(40e)의 제 1 부분(P5)은 제 3 컬러 필터(40c)의 제 2 부분(P6)과 수직으로 중첩할 수 있고, 제 5 컬러 필터

(40e)의 제 2 부분(P7)은 제 2 컬러 필터(40b)의 제 2 부분(P8)과 수직으로 중첩할 수 있다. 이에 따라, 백색의

제 4 컬러 필터(40d)의 가장자리 상에도 2개의 컬러 필터들이 배치되게 때문에 빛이 차단될 수 있다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 컬러 필터들의 배열구조를 나타낸 평면도이다. 설명의 간결함을 위해, 도 5에[0029]

도시된 일 실시예와 실질적으로 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면부호를 사용하며, 해당 구성 요소에 대

한 설명은 생략하기로 한다.

도 6을 참조하면, 제 1 컬러 필터들(40a) 및 제 2 컬러 필터들(40b)가 제 1 방향(X)으로 교대로 그리고 반복적[0030]

으로 배열될 수 있고, 제 3 컬러 필터들(40c) 및 제 1 컬러 필터들(40a)이 제 1 방향(X)으로 교대로 그리고 반

복적으로 배열될 수 있다. 제 1 컬러 필터들(40a) 및 제 2 컬러 필터들(40b)은 홀수 행(n-1, n: 2)에 배치될 수

있고, 제 3 컬러 필터들(40c) 및 제 1 컬러 필터들(40a)은 짝수 행(n, n: 2)에 배치될 수 있다. 홀수 행(n-1)과

짝수 행(n)은 제 2 방향(Y)으로 교대로 그리고 반복적으로 배열될 수 있다. 제 1 방향(X)으로 배치된 제 1 컬러

필터들(40a)의 일부분들 및 제 2 컬러 필터들(40b)의 일부분들은 서로 수직으로 중첩할 수 있다. 제 1 방향(X)

으로 배치된 제 1 컬러 필터들(40a)의 일부분들 및 제 3 컬러 필터들(40c)의 일부분들은 서로 수직으로 중첩할

수 있다. 제 2 방향(Y)으로 배치된 제 1 컬러 필터들(40a)의 일부분들 및 제 3 컬러 필터들(40c)의 일부분들은

서로 수직으로 중첩할 수 있다. 제 2 방향(Y)으로 배치된 제 2 컬러 필터들(40b)의 일부분들 및 제 1 컬러 필터

들(40a)의 일부분들은 서로 수직으로 중첩할 수 있다.

이상, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식[0031]

을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수

있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예에는 모든 면에서 예시적인 것이며 한정

적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
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VIC(Visual Intelligence on Chip)
Hardware Platform

시각지능칩 하드웨어 플랫폼 기술

인공지능프로세서연구실



시각지능칩 (Human-Like Visual Intelligence Chip) hyuk@etri.re.kr
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과제 개요

3

사업 구분 2016년도 정보통신·방송 기술개발사업

과제명 신경모사 인지형 모바일 컴퓨팅 지능형반도체 기술 개발

총 연구기간 2016. 04. 01. ~ 2019. 12. 31 (45 개월) 

당해년도연구기간 2019. 01. 01. ~ 2019. 12. 31 (12 개월) 
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Objectives
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센서및모바일장치의사람수준의시각지능실현

✓방대한 소비전력

✓대규모 하드웨어

✓고가의 구축비용

✓ mW급 소비전력

✓모바일 시각지능

✓보편적 인공지능

모바일기기 웨어러블/IOT

지능형보안 지능형로봇

신경모사
시각지능칩

차량지능센서

드론
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Approach : Methodology

Software based 
Approach

Custom Hardware 
Accelerator

Emerging 
Device

Modified Algorithm
Analog/Digital Circuits

Neural Network

DNN Framework
(Caffe, TensorFlow)

CPU

Neural Network

DNN Framework
(Caffe, TensorFlow)

CPU

DNN Accelerator

Neural Network
(Optimized by SynapseCompiler)

V.I.C
(Analog/Digital Circuits) Devices and 

Materials

Emerging 
Process Tech.

Brain Inspired 
Neural Network

New Training 
Algorithm

1/N
Domain Applicable

1/100
Domain Applicable

1/100…0
?

Power, Area, 
Flexible, General
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NVIDIA
GPU

KIRIN970

A11, Apple AP

Myriad2 (Movidius)

Nervana

GPU

* Green Color : Should be done by Hardware Guys
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Concept : General Object (Recognition + Detection)
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General Object

Recognition (What) Localization (Where)
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Main Technology ( ETRI )
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b
a

c

d

d
f g e

Synapse Compiler Visual Intelligence Chip
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Synapse Compiler
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Neural Network Compression and Optimization + Code Generation

시각지능칩

Architecture Model

Circuits and Behavioral Model

Neural Network 
Model

Initial Trained Network

VGG, GoogLeNet, ZF

Compile
Constraints

- Target Accuracy
- Quantization Bit-Width
- Performance Target
- Memory Bandwidth

Synapse Compiler
Optimization & Re-Training (HNN Algorithm)

Synaptic Code Gen (Sparse Coding)

Synaptic Code

Network Connection
Synapse Weight

Operation Scheduling

- Reduce Synaptic  Computation
- Reduce Synapse Memory
- Tiling, Code Scheduling
- Connect Layers

Visual Intelligence for Edge Device

Model 
Compression

Quantization

Binary Network

Synapse 
Grouping

Model 
Optimization 

and
Re-Training

Synapse Code
Generation

Tiling
Code Scheduling
Layer Connection
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Visual Intelligence Processor
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• Sparse & Dense Synapse Processing with Zero-Skip Support (Dynamic Exchangeable)

• General Object Recognition (Perception) & Detection (Localization)

• Massive Kernel-Array Based Parallel Processing

A/D=32/256

NNU
Neural Network Processing Unit

… 255

NDMAR               NDMAC

Configurable 8 Channel NDMAC

RPU
(RISC-V)

AXI4-Lite (M)

APB2
Bridge

UART SSP (SPI)

AXI (S)

MIU
(DDR3 / SSRAM)

KERNEL
KERNEL

KERNELDDR3 (<16GB)

SSRAM(64MB)

AXI4 (S)

IVU
Video-In

Ext. Host Intf

AXI (M)

nbus (nclk=500MHz)

rbus (rclk=500MHz)

pbus (pclk=100MHz)

AXI4 (S)

CSRU

AXI4 (S)

flags_*

cmd_*

IMEM

remap

A/D=32/32 A/D=32/32

A/D=32/32 A/D=32/32

A/D=32/32A/D=32/256

A/D=32/256

A/D=32/32

A/D=32/256

IRAM

BROM IRAM

BROM

APB2
Bridge

AXI3 (M)
I2C

SDCARD
(xxGB)

BootROM

  Thread Unit
(Sparse/Dense)

Descriptor (Linked List)

Blob Mode Transfer
(blob segmenting & blob loop)

uCode Pgm
(Assembler like Descriptor Programming)

Ch0Ch0Ch0Ch0Ch0Ch0Ch0Ch0Ch0CSR Descpt, Blob, uCode

KERNEL
Unit 0

TU
0

TU
15

TU
1

...

ABLAC

NSU

AXI (S)

A/D=32/256

Scratch
Memory

M
4

M
0

...

M
1

NDMAR      DMAC

Configurable 8 Channel 

NDMAC

AXI3 (M)

SSD & Misc. Layer
Processing

(SSD, BNRM, SoftMax, EltWise, etc.,)

A/D=32/32

RPU
(RISC-V)

AXI4-Lite (M)

RPU
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목차
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1 과제개요 및 연구내용

2 VIC 하드웨어 플랫폼 기술

3 요구사항 검증 시험 절차
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VIC(Visual Intelligence Chip) Hardware Platform
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FPGA based VIC Recognition and Detection (Localization) 

ResNet-101
VGG+SSD (Single Shot Detection)

Firmware

▪ RISC-V Processor Unit Control
▪ SSD Box align & select
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VIC FPGA Platform Board
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F-FVU440 Board  +  P-FVU440 Board  +  UMFT601X

▪ Xilinx Virtex Ultrascale
XCVU440-1FLGB2377C

▪ DDR3, DDR4, SDRAM, 
Clock, etc.

▪ Peripherals : RS-232, SPI, 
I2C, GPIO, etc.

▪ USB 3.0 Interface
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목차
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1 과제개요 및 연구내용

2 VIC 하드웨어 플랫폼 기술

3 요구사항 검증 시험 절차
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Test Environment (1)
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외부인터페이스기능검증

- 외부영상입력지원여부확인
- USB 3.0 인터페이스지원여부확인
- 메모리엑세스기능확인
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Test Environment (2)
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객체인식성능평가

- 100종이상의객체인식기능
- 다중객체 recognition & localization 기능

ResNet-101
VGG+SSD (Single Shot Detection)
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미래를 창조하는 ICT Innovator미래를 창조하는 ICT Innovator

Electronics and Telecommunications Research Institute

Emerging Materials Research Section
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1. 기술 개요

2. 기술이전 목적 및 필요성

3. 기술의 내용 및 강점

4. 적용 분야 및 기대효과

5. 기술이전 내용 및 범위

6. 시장 현황

7. 기술이전 업체 및 기술료
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기술개요

▪열전에너지하베스팅시스템 개념도
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기술개요

http://userwww.sfsu.edu/swilson/emerging/artre375.energyharvesting.html

▪산소포화도센서를위한에너지하베스팅

무선센서시스템

Thermoelectric Generator Power Management Module
Pulse-oximeter sensor

Wireless sensor network

열전에너지하베스팅전력관리모듈
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기술이전목적및필요성

<목적>
▪ 기술 이전 업체의 주력 제품은 무선 체온계 및 프레젠터임
▪ 현재 상기 제품들의 전원 공급은 상용 배터리를 이용하고 있음
▪ 배터리 교체 및 충방전의 불편함 해결위한 기술 도입 목적

<필요성>
▪ 주 에너지원으로 인체의 열(체온) 에너지 적용
▪ 열전 에너지 하베스팅 적용 위해서 전력 전달 위한 모듈기술 필요
▪ 상기 기술을 업체에서 직접 개발 불가하여 기술 이전 통해 해결 필요

무선 체온계 무선 프레젠터
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기술의특징및장점

▪ 업체의 에로사항
1) 상용 열전 소자 및 칩 변경시 모듈 또한 매번 따로 구매해야 함
2) 상용 및 개발 칩 적용한 모듈의 수정 필요시 현 업체 단독 진행 불가
→ 연구소 기술 통한 모듈 수정 필요

▪ 기술 특징
1) 다양한 열전소자 및 전력관리칩에 대응 가능한 모듈 설계 기술
2) 상기 모듈의 수정 발생시 기술 이전 설계 기술 통해 업체 스스로

개발 제품에 맞게 적용 가능
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기술의특징및장점

▷ 경쟁 기술: 
1) 모듈의 사이즈가 커서 제품 적용위해 새로 설계 및 제작해야함
2) 저입력 또는 고효율 각각의 성능에 최적화 된 모듈 구조
2) 기존 칩만 적용가능 → 성능이 제한적, 최적의 효과를 얻기 어려움

▷ 경쟁기술 대비 장점: 
1) 모듈 사이즈가 작고 조정 가능 (4cmX2.8cm)
2) 저입력 고효율 구동용 트랜스포머 기술 적용 모듈 구조
3) 개발칩 적용 가능 → 성능이 우수, 실제 제품 적용에 효과적임

[LTC3108 Linear tech.] [bq25504 Texas Inst.][Target EMIC]

4cm

2.8cm

10cm

10cm

7cm

4cm
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적용분야및기대효과

체온활용열전에너지변환스마트워치 열전에너지하베스팅무선체온계

병원등의 24시간무충전의료용센서제품 스마트빌딩, 공장등의실시간감시

➢ 기술 성숙도: 5 단계 (확정된 소재/부품 세제품 제작 및 성능 평가) 
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기술이전내용및범위

<내용>
◆ 무선체온계, 스마트워치등의 사용된 배터리를 대체하기 위해 체온, 

발전기 및 배관등의 버려지는 열에너지를 전원소스로 적용 가능하
게 하는 열전 에너지 하베스팅 전원관리모듈 설계 기술

◆ 열전소자 및 전력관리칩의 정보로부터 모듈의 회로설계,배치,최적화
및 배선등의 설계 작업 수행 및 최종 보드 제작

<범위>
◆ 저입력 고효율 구동용 트랜스포머 적용 모듈 설계 기술
◆ 전원관리모듈의 저면적 설계 기술(가로, 세로 5cm, 3cm 이하)
◆ 최대전력전달(MPPT) 위한 소자와의 임피던스 매칭 효율 측정 기술
◆ 전원관리모듈의 에너지 전달 효율 측정 기술

제작된 전력 관리 칩 제작된 전력 관리 모듈

4cm

2.8cm

트랜스포머
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시장현황

▪시장현황

열전에너지하베스팅시장은 2024년 10억불전망

→ IoT 기반 무선 시스템 비중 증가

에너지하베스팅디바이스시장 2026년 8억불전망

→ 전력관리회로 시장은 약 20 %를 차지함

<열전 에너지 하베스팅 응용분야 성장 전망>

<에너지 하베스팅 디바이스 시장>

0.8b$

0.3b$

출처 : marketsandmarkets analysis

◆ 열전 에너지 하베스팅 시장의 향후 5년 성장률 100% 전망
◆ 에너지 하베스팅분야 전력관리회로 및 모듈 시장의 꾸준한 수요 증가
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기술이전업체및기술료

업체명 담당자 부서(직위) 연락처

C사 - -

기술이전 업체

기술료 제안

구분

실질기여 공동연구

참여기업
일반 기업

중소기업 중견기업 대기업 중소기업 중견기업 대기업

정액

기술료(원)
20,000,000 60,000,000 80,000,000
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감사합니다
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1. 기술이전 개요

2. 기술이전 목적 및 필요성

3. 기술이전 특징 및 장점

4. 적용 분야 및 기대효과

5. 기술이전 내용 및 범위

6. 기술이전 업체 및 기술료

발표 내용
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기술이전개요

열전소자의다양한활용예

▷ 차세대 냉각소자나 발전소자용 열전소자의 열전특성 측정 기술

▷ 임피던스 측정과 소자 모델링 기반 열전소자의 열전성능지수 및
구성 열전소재의 열전특성 (제백효과, 전기비저항, 열전도도)를
측정하는 기술

열전소자란?
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기술이전목적및필요성

▷ 기술이전을 원하는 기업체의 경우 당 연구소의 임피던스 측정과
소자 모델링 기반 열전소자의 열전성능지수 및 구성 열전소재의 열전
특성 (제백효과, 전기비저항, 열전도도)를 측정하는 기술을 양산 공정
중 제작 중인 소자 성능 확인을 위해 원하고 있어 본 기술이전을 원하
고 있음. 

▷ 본 기술이전을 원하는 대상 기업의 경우 현재 냉각소자용 열전소
자를 제작 및 판매 중임. 추후 차세대 발전소자 제작 공정 중에도 본 기
술을 적용할 수 있는 본 기술의 기술 이전을 진행하고자 함. 



기술의특징및장점: 대표적인측정방법

● 열전 소재 특성 측정

▷ 측정 물성: Seebeck 계수, 전기비저항, 열전도도, ZT (열전성능지수)

▷ 측정 장비: ZEM-3(ULVAC), 레이져플래시(TA instrument), Z-meter (RMT)

< 열전 특성 측정법 > < 하만법 >



소재/소자 소자 소재

특성 열전성능지수(ZT) 제백계수, 전기비저항, 열전도도

측정 방법

상용 장비

본 기술

기술의특징및장점: 대표적인측정방법



기술의특징및장점: 간단동시측정

시작

측정 장비 셋업

소자 연결

임피던스 측정

소자 모델링

열전 특성 측정

측정 완료

상용 측정 장비를 이용한
측정값과 비교

⚫ 측정용 셋업⚫ 측정 순서



기술의특징및장점: 간단동시측정

⚫ 열전소자 모델링
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기술의특징및장점: 간단동시측정

⚫ 임피던스 측정과 모델링 기반 실제 측정의 예

Rac : 4.843
RTE : 3.734
RC : 0.165

Lc = 0.8 mm 
L = 1.6 mm 
λc = 30 W/m•K 
A = 1.4 x 1.4 mm2
n = 287 x 2
Ti = 296 K

열전소자의 열전성능지수 ZT: 0.771

열전소재의 제백계수 S: 188.9 uV/K

전기비저항 : 10.34 ohm um

열전도도 TE: 1.33 W/mK
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기술의특징및장점: 신뢰성

⚫ 임피던스 측정과 모델링 기반 실제 측정의 예

Rac : 4.843
RTE : 3.734
RC : 0.165

열전소자의 열전성능지수 ZT: 0.761 (Z-meter)

열전소자의 열전성능지수 ZT: 0.771 (제안기술)

→ 약 1.4% 차이 (Z-meter 측정값 기준)

Lc = 0.8 mm 
L = 1.6 mm 
λc = 30 W/m•K 
A = 1.4 x 1.4 mm2
n = 287 x 2
Ti = 296 K



적용범위및기대효과

⚫ 적용 범위

▷ 당 연구소의 열전특성 측정 기술은 제작 중인 소자 성능 확인 및 수율 향상을

양산 공정 적용이 가능한 기술임. 

⚫ 기대 효과

▷ 당 연구소의 열전특성 측정 기술은 기존 고가의 장비 대체 가능

▷ 양산 공정중 제작 중인 소자의 성능을 실시간 확인 가능 → 수율 향상. 
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기술이전내용및범위

▷ 기술 이전 내용

기술명 : 임피던스 분석 기반 열전 특성 측정 기술

▷ 기술 이전 범위

1. 임피던스 측정과 소자 모델링 기반 열전소자의 열전성능지
수와 구성 열전소재의 열전특성 측정 기술
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기술이전업체및기술료

기술료 제안

구분

실질기여 공동연구

참여기업
일반 기업

중소기업 중견기업 대기업 중소기업 중견기업 대기업

정액

기술료(원)
30,000,000 90,000,000 120,000,000



저전력 접촉기반 사물데이터 수집 프로토타입 기술



2

1. 기술의 개요

2. 기술이전 내용 및 범위

3. 경쟁기술과 비교

4. 기술의 사업성

5. 국내외 시장 동향

- 기술료 제안

목 차
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1. 기술의 개요 – 인체통신 원천기술
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1. 기술의 개요 – 저전력 온바디 인체통신 기술

FSDT*: Frequency Selective Digital Transmission     
NBDT*: Narrow Band Digital Transmission

인체통신 반도체 칩

상용 수준의 인체통신 반도체칩 확보를 위한 기술적 난이도

복합적 인체 채널 이해 :
경험적 채널 모델 개발

인체 전송 알고리즘 :
FSDT*, NBDT* 개발

초저전력 반도체 회로 :
송수신 통합 회로 개발
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1. 기술의 개요 – 이전할 기술

본 기술은 저전력 접촉기반 사물테이터 수집 프로토타입을 구현하기 위한 온바디 인체통신
송신기와 웨이크업을 포함한 보드 기술을 제공함

본 기술은 사물에 부착된 터치태그와 손목시계 타입의 인체통신 수신기 사이에 인체를 통해
정보를 전달할 수 있는 통신 기능을 수행함

본 기술은 사용자의 구체적인 행동 상황을 정확히 모니터링할 수 있는 기술로 수집된 데이터를
통해 개인의 생활패턴에 맞는 맞춤형 서비스 제공 가능함

온바디인체통신기술 및 장애우·노약자헬퍼서비스 개념도
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2. 기술이전 내용 및 범위

본 기술은 저전력 접촉기반 사물데이터 수집 프로토타입(터치태그 프로토타입) 구현을 위한
온바디 인체통신 송신기 Netlist IP와 터치센서를 활용한 저전력 웨이크업 기술이 탑재된 보드
기술을 포함함

저전력 접촉기반 사물데이터 수집 프로토타입 특허: 10건

- 출원번호 2018-0103010 외 9건

저전력 접촉기반 사물데이터 수집 프로토타입 기술문서

- 저전력 접촉기반 사물데이터 수집 프로토타입 요구사항정의서

- 저전력 접촉기반 사물데이터 수집 프로토타입 시험절차 및 결과서

- 저전력 접촉기반 사물데이터 수집 프로토타입 설계서

- 저전력 접촉기반 사물데이터 수집 프로토타입 송신기 상세설계서

기술 자료

저전력 접촉기반 사물데이터 수집 프로토타입 설계 IP

온바디 인체통신 송신기 Netlist IP

설계 IP
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2. 기술이전 내용 및 범위

기술 성숙도 단계 : 시작품 단계 (TRL 5단계)
터치태그 프로토타입: 온바디 인체통신 송신기(FPGA), 저전력 터치센서, 전극

워치형 수신기: 온바디 인체통신 반도체칩이 내장된 시계타입 수신기

(“저전력온바디 인체통신 기술” 이전 필요)

터치태그적용 시스템
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2. 기술이전 내용 및 범위

온바디인체통신기술 표준화및 기술 홍보

기술홍보

`18.09: IFA 2018

`18.11: IoT Tech Expo 2018

`19.02: MWC 2019

`19.10: SEDEX

`20.11: 2020 정부혁신 우수사례 선정

IEEE802.15.6

• On-Body

- HBC PHY

- 2012.02

IEEE 802.15.6

IEC, TC47

• On-Body

- HBC Interface

- 2016.04

IEC 62779-1,2,3
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3. 경쟁 기술과 비교

기술의특징 및 장점

복잡한 페어링이나 호연결 절차가 필요 없는 직관적인 저전력 통신기술임

디지털 직접전송방식으로 동작하므로 초소형, 저전력으로 안정적인 통신을 제공함

인체를 통신의 매개로 사용하므로 기존 무선통신 방식에 비해 해킹에 대한 보안성이 우수함



3. 경쟁 기술과 비교

회사명 ETRI Ad-Sol Nissin Nippon Signal NTT MicroChip

전송속도(Kbps) 1,000 9.6 422 230 4

소비전력(mW) 10 360 5,000 300 81

세계최고수준(mW@Mbps급)의인체통신반도체 칩 기술 확보

○ 국제표준 4건(IEEE 802.15.6, IEC TC47), 산업재산권 31건, SCI 논문 6건, KBS 뉴스외 방송과신문등 100여회홍보

문재인전 대표인체통신기술체험
<전자신문기사 (2017.02.07)>

과기정통부장관인체통신시연
<MWC2019 (2019.02.26)>

과기정통부 2차관인체통신시연
<WIS2019 (2019.04.24)>

KBS뉴스외언론홍보
(2019.02.15, 03.14)
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4. 기술의 사업성

예상 응용제품 및 서비스

상용화를위한 생산설비등 추가비용

SoC 제작을 위한 공정 비용이 추가적으로 필요함

타겟 어플리케이션에 따라 추가적인 IP에 대한 도입 비용이 필요할 수 있음

예상 제품/서비스 예상 수요자(층)

노약자/장애우 홈케어 제품 ㈜디앤엑스 등 웨어러블 디바이스 업체

스마트 게이트 보안 게이트 솔루션 업체

상용화를위한 추가적인기술개발내용

이전 기술에서 제공하는 터치태그 프로토타입 기술은 상용 FPGA와 터치센서 기반으로
제작하여 기능 및 성능 검증을 완료한 상태임

향후 대량 양산을 통한 상용화를 위해서는 저전력과 제품단가를 낮출 수 있는 전용칩 제작이
필요함



4. 기술의 사업성

온바디인체통신기술의 응용분야
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5. 국내외 시장 동향

세계적으로 노년층과 장애인을 위한 보조기기 시장이 평균 7.8%씩성장하여 2024년에는약
267억 달러의 시장규모로 예측됨

올해 국내 노인인구가 전체 인구의 14%를 넘는 고령화 사회로 진입할 것으로 예상하며
2020년에는 노인 비율이 20%를 넘는 초고령 사회로 진입할 것으로 예상됨
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정액기술료 제안

구분 세부조건

일반 기업

중소기업 중견기업 대기업

정액기술료 (원) Netlist, Single 75,000,000 225,000,000 300,000,000

본 이전기술은정액기술료방식으로제안하며다음의기술료조건을적용함

상기정액기술료는터치태그송신기 Netlist 제공 기준이며, 

기술이전전달물일체를 1개의프로젝트에만적용할수 있는 Single-License를 의미함

A. 일반 기술이전 조건

구분 세부조건

일반 기업

중소기업 중견기업 대기업

정액기술료 (원) Netlist, Single 30,000,000 90,000,000 120,000,000

B. 선행된 “터치태그 프로토타입 기술” 기술이전 받은 경우 기술료 조건
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

인체 통신을 위한 송신 신호를 송신 전극으로 출력하는 인체 통신 송신기에 있어서:

송신 데이터를 생성하는 송신단 디지털 회로부; 그리고

상기 송신 데이터를 증폭하여 상기 송신 신호로 출력하기 위한 송신단 전극 구동부를 포함하되,

상기 송신단 전극 구동부는:

상기 송신단 디지털 회로와 다른 전원 전압을 사용하여 상기 송신 데이터의 신호 레벨을 증가시켜 구동 회로 출

력 신호로 출력하는 구동 회로; 그리고 

공진 현상을 이용하여 상기 구동 회로 출력 신호의 스윙폭을 증가시켜 상기 송신 신호로 출력하는 공진 회로를

포함하는 인체 통신 송신기.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 송신단 디지털 회로부에 구동 클록 신호를 제공하는 클록 생성부를 더 포함하는 인체 통신 송신기.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 공진 회로는 상기 구동 클록 신호의 주파수와 동일한 공진 주파수를 갖는 적어도 하나의 수동 소자를 포함

하는 인체 통신 송신기.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 송신단 디지털 회로부는 제 1 전원 전압을 사용하여 구동되며,

상기 구동 회로는: 

상기 제 1 전원 전압보다 높은 제 2 전원 전압을 사용하여 상기 송신 데이터를 반전하는 제 1 인버터; 그리고

상기 제 2 전원 전압을 사용하여 상기 제 1 인버터의 출력을 반전시켜 상기 공진 회로로 전달하는 제 2 인버터

를 포함하는 인체 통신 송신기.

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

상기 공진 회로는 상기 제 2 인버터의 출력단과 상기 송신 전극 사이에 직렬로 연결되는 인덕터를 포함하는 인

체 통신 송신기.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 공진 회로는 상기 인덕터의 일측과 접지 사이에 연결되는 커패시터를 더 포함하는 인체 통신 송신기. 

청구항 7 

제 6 항에 있어서, 
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상기 인덕터 및 상기 커패시터의 크기는 상기 송신 데이터의 비트 폭의 역수에 대응하는 공진 주파수에 대응하

는 인체 통신 송신기.

청구항 8 

제 5 항에 있어서,

상기 공진 회로는 상기 인덕터의 일측과 상기 제 1 인버터의 출력단 사이에 연결되는 커패시터를 더 포함하는

인체 통신 송신기. 

청구항 9 

인체 통신 송신기의 송신단 전극 구동부에 있어서:

기저대역의 송신 데이터의 신호 레벨을 증폭하기 위한 구동 회로; 그리고 

상기 구동 회로의 출력 신호를 인덕터 및 커패시터 중 적어도 하나를 사용하는 공진시켜 인체에 부착되는 송신

전극으로 전달하는 공진 회로를 포함하되,

상기 공진 회로의 출력은 접지 전압보다 낮은 음의 전압에 대응하는 최저 전압과 상기 구동 회로의 전원 전압보

다 높은 최고 전압 사이를 천이하는 것을 특징으로 하는 송신단 전극 구동부.

청구항 10 

제 9 항에 있어서,

상기 구동 회로는: 

상기 전원 전압을 사용하여 상기 송신 데이터를 반전시키는 제 1 인버터; 및

상기 제 1 인버터의 출력을 반전시켜 상기 공진 회로에 전달하는 제 2 인버터를 포함하는 송신단 전극 구동부.

청구항 11 

제 10 항에 있어서,

상기 공진 회로는: 

상기 제 2 인버터의 출력단과 상기 송신 전극 사이에 직렬로 연결되는 인덕터; 그리고

상기 인덕터의 일측과 접지 사이에 연결되는 커패시터를 포함하되,

상기 인덕터 및 상기 커패시터는 상기 송신 데이터의 주파수와 동기화하기 위한 크기로 설정되는 송신단 전극

구동부.

청구항 12 

제 10 항에 있어서,

상기 공진 회로는: 

상기 제 2 인버터의 출력단과 상기 송신 전극 사이에 직렬로 연결되는 인덕터; 그리고

상기 인덕터의 일측과 상기 제 1 인버터의 출력단 사이에 연결되는 커패시터를 포함하되,

상기 인덕터 및 상기 커패시터는 상기 송신 데이터의 주파수와 동기화하기 위한 크기로 설정되는 송신단 전극

구동부.

청구항 13 

제 10 항에 있어서,

상기 공진 회로는, 상기 제 2 인버터의 출력단과 상기 송신 전극 사이에 직렬로 연결되는 인덕터와 상기 제 2

인버터의 출력단과 접지 사이에 연결되는 커패시터 중 어느 하나를 포함하는 송신단 전극 구동부.
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발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 인체 통신 시스템에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 고출력 송신단 전극 구동부 및 그것을 포함하는[0001]

인체 통신 송신기에 관한 것이다.

배 경 기 술

인체 통신은 인체를 매질로 하여 송신기에서 수신기로 신호 및 정보를 전달하는 통신 방법의 하나이다. 인체 통[0002]

신은 무선 통신처럼 공기 중으로 방사되는 정보가 아닌 인체를 통하여 신호가 전달되므로 신호에 대한 구속력이

있으며, 신호의 변복조가 필요없이 기저대역의 디지털 신호를 직접 인체로 전달하여 송수신할 수 있다. 따라서,

인체 통신은 상대적으로 간단한 구조와 낮은 소모 전력을 특징으로 하는 통신 방법이다. 

인체 통신에 있어, 송신기로부터 인체로 신호가 전달되는 원리는 송신기 접지와 지표면 접지 사이에 형성된 전[0003]

기장과, 인체와 송신 전극 사이에 형성된 전기장에 기반한다. 예컨대, 송신 전극에 시변하는 전압이 인가될 경

우, 그에 따른 시변하는 전기장이 송신 전극에서부터 인체로 형성된다. 그러면, 송신 적극의 전기장에 따라 인

체에도 시변하는 전하가 발생하게 되어 송신기에서 인체로 신호가 전달된다.

인체를 매질로 통신을 함에 있어, 인체에서 수신기로 신호가 전달되는 메커니즘도 송신기에 인체로 신호가 전달[0004]

되는 메커니즘과 유사하다. 즉, 인체 통신의 수신 메커니즘은 수신기 접지단과 지표면 접지 사이에 형성된 전기

장과 인체와 수신 전극 사이에 형성된 전기장에 기반한다. 송신 전극의 시변하는 전기장에 의하여 인체에 형성

된 시변하는 전하는, 인체와 수신 전극 사이의 시변하는 전기장을 유도한다. 따라서, 수신 전극에는 시변하는

전압이 유기됨에 따라 인체에서 수신기로 신호 전달이 가능하게 된다. 

상술한 인체 통신을 위한 일련의 메커니즘에 의해 궁극적으로 송신기와 수신기 사이의 통신이 완성될 수 있다.[0005]

특히, 인체 통신에서 신호 전달에 관련된 전기장의 세기가 강할수록 신호 전달은 양호하다. 인체와 송신기, 수

신기, 지표면 접지 간의 각 전기장 세기를 증가할 수 있는 방법은 송신 전극과 인체간의 커패시턴스, 송신기 그

라운드와 지표면 접지 간의 커패시턴스, 인체와 수신 전극 간의 커패시턴스, 수신기 그라운드와 지표면 접지 간

의 커패시턴스가 증가하면 된다. 하지만, 이러한 해결책은 인간이 통신 기기를 일반적으로 사용하는 구조 및 방

법적인 한계와 인체의 해부학적인 한계로 인하여 구현이 용이하지 못한 실정이다. 더불어, 송신기에서 수신기로

전달되는 신호의 크기는 송신기에서 송신하는 신호의 크기에 따라 한정되게 되고, 그에 따라 수신기로 전달되는

신호의 세기는 매우 약하다. 수신기에서는 이러한 미약한 신호를 복구하기 위하여 일반적으로 매우 높은 이득을

가지는 아날로그 증폭기를 구비할 수 있지만, 수신 신호의 증폭과 동시에 수신되는 노이즈도 증폭된다. 따라서,

높은 신호대 잡음비(SNR)를 가지는 수신기를 설계하기가 매우 까다롭거나, 수신 성능 증가의 한계에 봉착하게

된다. 

따라서, 인체 통신 시스템에서 통신 성능의 증가를 위하여 송신기에서 송신되는 신호의 크기를 증가하는 것이[0006]

효과적이다. 인체 통신 시스템의 구현에 있어, 수신기 설계의 부담을 줄여주고, 수신 성능의 한계를 극복할 수

있는 해결책으로서 송신기의 송신 신호의 세기를 높이는 기술에 대한 요구가 절실한 실정이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 목적은 인체 통신 시스템의 송신 장치에서, 송신단의 전원 전압의 레벨로 제한된 송신 신호의 크기를[0007]

전원 전압 이상의 레벨로 높일 수 있는 송신 장치를 제공하는데 있다. 

본 발명의 다른 목적은 인체 통신 시스템의 송신 장치에서, 통상의 회로 구성을 사용하고 고출력의 송신 신호를[0008]

생성하기 위한 별도의 전원 전압없이 송신단의 전원 전압보다 높은 송신 신호를 생성하는 송신 장치를 제공하는

데 있다. 

본 발명의 또 다른 목적은, 인체 통신 시스템의 송신단 전극 구동부의 출력단에 수동 소자인 인덕터와 커패시터[0009]

의 공진 특성을 사용하여 전원 전압보다 높은 레벨의 송신 신호를 생성하는 송신 장치를 제공하는데 있다.
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다만, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 상술한 개시에만 한정되지는 않는다.[0010]

과제의 해결 수단

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신을 위한 송신 신호를 송신 전극으로 출력하는[0011]

인체 통신 송신기는, 송신 데이터를 생성하는 송신단 디지털 회로부, 그리고 상기 송신 데이터를 증폭하여 상기

송신 신호로 출력하기 위한 송신단 전극 구동부를 포함하되, 상기 송신단 전극 구동부는, 상기 송신단 디지털

회로와 다른 전원 전압을 사용하여 상기 송신 데이터의 신호 레벨을 상향시켜 구동 회로 출력 신호로 출력하는

구동 회로, 그리고 공진 현상을 이용하여 상기 구동 회로 출력 신호의 스윙폭을 증가시켜 상기 송신 신호로 출

력하는 공진 회로를 포함한다. 

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 인체 통신 송신기의 송신단 전극 구동부는, 기저대역의 송신 데이터의 신[0012]

호 레벨을 증폭하기 위한 구동 회로, 그리고 상기 구동 회로의 출력 신호를 인덕터 및 커패시터 중 적어도 하나

를 사용하는 공진시켜 인체에 부착되는 송신 전극으로 전달하는 공진 회로를 포함하되, 상기 공진 회로의 출력

은 접지 전압보다 낮은 음의 전압에 대응하는 최저 전압과 상기 구동 회로의 전원 전압보다 높은 최고 전압 사

이를 천이한다.  

발명의 효과

본 발명의 실시 예에 따르면, 인체 통신 송신기에서 출력하는 송신 신호가 전극 구동부에 인가되는 전원 전압과[0013]

그라운드 전압의 폭보다 더 큰 크기의 송신 신호 출력이 가능한 고출력 인체 통신 송신 장치가 제공된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 인체 통신 시스템을 간략히 보여주는 도면이다. [0014]

도 2는 도 1의 송신기 구조를 간략히 보여주는 블록도이다. 

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 송신기의 구조를 구체적으로 보여주는 회로도이다. 

도 4a 내지 도 4d는 본 발명의 송신단 전극 구동부의 동작을 간략히 보여주는 파형도들이다. 

도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 인체 통신 시스템의 송신기의 구조를 보여주는 회로도이다.  

도 6은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 인체 통신 시스템의 송신기의 구조를 보여주는 회로도이다.

도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 인체 통신 시스템의 송신기의 구조를 보여주는 회로도이다. 

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 기술적 사상의 구성 및 효과를 충분히 이해하기 위하여, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 기술적[0015]

사상의 바람직한 실시 예들을 설명한다. 그러나 본 발명 기술적 사상은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되

는 것이 아니라, 여러 가지 형태로 구현될 수 있고 다양한 변경을 가할 수 있다. 단지, 본 실시 예들의 설명을

통해 본 발명의 기술적 사상의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자

에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위하여 제공되는 것이다. 

이하에서는, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로, 본 발[0016]

명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재될 것이다.

도 1은 본 발명의 인체 통신 시스템을 간략히 보여주는 도면이다. 도 1을 참조하면, 인체 통신 시스템은 인체[0017]

(200)를 매질로 통신하는 송신기(100)와 수신기(300)를 포함할 수 있다. 인체 통신 시스템의 송신기(100)와 수

신기(300)는 인체(200)를 매질로 이용하여 신호를 각각 전송하고 수신할 수 있다. 

송신기(100)는 송신 전극(150)을 통해서 인체(200)로 송신 신호를 전송할 수 있다. 인체(200)는 송신기(100)로[0018]

부터 전달된 송신 신호를 수신기(300)로 전달하기 위한 채널로 작용한다. 송신기(100)로부터 출력되는 송신 신

호를 인체(200)로 전달하기 위한 송신 전극(150)은 인체의 표피에 부착될 수 있다. 송신 신호는, 예를 들면, 별

도의 변조없이 제공되는 기저대역 신호일 수 있다. 하지만, 송신 신호는 다양한 목적에 따라 변조된 신호일 수

도 있음은 잘 이해될 것이다.

송신기(100)는 송신단 디지털 회로부(120)와 송신단 전극 구동부(140)를 포함할 수 있다. 송신단 디지털 회로부[0019]
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(120)는 송신기(100) 내부에서 생성되는 데이터의 처리나 인체(200)를 통해서 전송될 데이터를 생성할 수 있다.

송신을 위해 생성된 송신 데이터는 송신단 전극 구동부(140)에 전달되고, 인체(200)로 전송하기 위한 송신 신호

로 생성된다. 본 발명의 송신단 전극 구동부(140)는 송신 전극(150)에 전달되는 송신 신호를 후술하게 되는 공

진 회로를 사용하여 전원 전압의 레벨보다 증폭하여 전달할 수 있다.

수신기(300)는 수신 전극(310)을 통해서 전달되는 수신 신호를 수신하고 처리하는 수신단 아날로그 회로부(320)[0020]

및 수신단 디지털 회로부(340)를 포함한다. 인체(200)를 통해서 전달되는 아날로그 형태의 수신 신호는 수신 전

극(310)을 통해서 수신단 아날로그 회로부(320)에 전달된다. 수신 전극(310)은 인체(200)의 표피에 부착되어 인

체(200)를 매질로 전송된 신호를 수신한다. 수신 전극(310)을 통해서 수신된 수신 신호는 인체(200) 매질 내에

서의 신호 감쇄 및 인체(200) 내부 또는 외부로부터 유입되는 잡음이 혼합된 왜곡된 형태를 가지게 된다. 따라

서, 수신 전극(310)으로 전달된 수신 신호는 수신단 아날로그 회로부(320)에 의해 신호 레벨이 적정 레벨로 증

폭되고, 대역 통과되며, 클록 데이터 복구 회로(미도시)를 거쳐 수신단 디지털 회로부(340)에서 복구된다. 클록

데이터 복구 회로는 수신기(300) 내의 수신 클록 발진기에서 발생한 클록을 기반으로 수신 데이터와의 주파수

및 위상 오차를 보정하여 송신기(100)와 정확히 동기된 클록 신호를 출력하여 수신 디지털 회로부(340)에 제공

된다.

여기서, 송신 전극(150) 및 수신 전극(310)의 인체(200)로의 부착 위치는 어느 특정한 부위에 한정되지 않는다.[0021]

즉, 송신 전극(150) 및 수신 전극(310) 각각의 위치는 인체(200)의 다양한 부위에 부착될 수 있다.

이상의 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 시스템은, 전원 전압보다 높은 레벨의 송신 신호를 출력할 수 있는[0022]

송신단 전극 구동부(140)를 포함한다. 송신단 전극 구동부(140)는 송신 신호를 송신 전극(150)에 출력하는 종단

부에 공진 수단을 구비하여 신호의 스윙폭을 확장할 수 있다. 따라서, 송신기(100)에 간단한 수동 소자를 추가

하는 것만으로 송신 신호의 레벨을 높일 수 있으며, 인체 통신 시스템의 신호 전송의 신뢰성을 획기적으로 높일

수 있다.    

도 2는 도 1의 송신기 구조를 간략히 보여주는 블록도이다. 도 2를 참조하면, 송신기(100)는 송신단 디지털 회[0023]

로부(120) 및 송신단 전극 구동부(140)를 포함한다. 송신단 전극 구동부(140)는 구동 회로(142) 및 공진 회로

(144)를 포함할 수 있다. 

송신단 디지털 회로부(120)는 인체(200)를 통해서 전송할 송신 데이터를 생성한다. 송신단 디지털 회로부(120)[0024]

에서 생성되는 송신 데이터는 기저대역(Baseband) 영역에서 처리되는 데이터 신호일 수 있다. 

송신단 전극 구동부(140)는 송신 데이터를 송신 전극(150)을 통해서 전송 가능한 레벨이나 전력으로 증폭하기[0025]

위한 아날로그 구동 회로들을 포함한다. 송신단 디지털 회로부(120)에서 출력되는 송신 데이터는 데이터 처리를

위한 레벨로 제공된다. 따라서, 인체(200)를 매질로 전송되기 위해서는 송신 데이터는 고출력의 신호 레벨로 증

폭할 필요가 있다. 이러한 처리를 위해 송신단 전극 구동부(140)는 구동 회로(142)와 공진 회로(144)를 포함할

수 있다. 

여기서, 구동 회로(142)는 송신단 디지털 회로부(120)에서 사용되는 제 1 전원 전압보다 높은 레벨의 제 2 전원[0026]

전압으로 구동될 수 있다. 공진 회로(144)는 구동 회로(142)에 의해서 증폭된 송신 신호를 수동 소자를 사용한

공진 메커니즘을 사용하여 증폭할 수 있다. 공진 회로(144)는 전원 전압의 부스팅이나 별도의 증폭 소자를 사용

하는 것이 아니라, 수동 소자들을 사용하는 공진 현상을 사용한다. 공진 회로(144)의 공진 메커니즘은 후술하는

몇몇 실시 예들에서 보다 상세히 설명될 것이다. 따라서, 송신기(100)에 간단한 수동 소자의 추가를 통해서 송

신 신호의 레벨이나 전력을 획기적으로 증가시킬 수 있다. 따라서, 공진 회로(144)를 통해서 수신기 설계의 부

담을 줄여주고, 수신 성능의 한계를 극복하는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이상에서 설명된 본 발명의 송신기(100)는 공진 회로(144)를 사용하여 전원 전압의 레벨 상승없이 공진 현상을[0027]

이용하여 송신 신호의 크기 또는 스윙폭을 증가시킬 수 있다. 

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 송신기의 구조를 구체적으로 보여주는 회로도이다. 도 3을 참조하면, 본[0028]

발명의 일 실시 예에 따른 송신기(100a)는 클록 생성부(110), 송신단 디지털 회로부(120), 그리고 공진 기능을

갖는 송신단 전극 구동부(140a)를 포함한다. 

클록 생성부(110)는 송신단 디지털 회로부(120)가 동작하는 구동 클록 신호(CLK)를 제공한다. 클록 생성부(11[0029]

0)는 송신단 디지털 회로부(120)의 기준 동작 주파수(fTX)를 갖는 구동 클록 신호(CLK)를 생성할 수 있다. 송신

단 디지털 회로부(120)는 클록 생성부(110)에서 제공되는 구동 클록 신호(CLK)를 기반으로 데이터를 처리하거나
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송신 데이터를 생성할 것이다. 기준 동작 주파수(fTX)는, 예를 들면, 송신 데이터의 비트별 간격(1/fTX)을 정의

할 수 있다. 클록 생성부(110)는 예시적으로 간섭이나 노이즈에 안정적인 주파수의 클록 신호를 제공하는 위상

고정 루프(PLL) 또는 지연 고정 루프(DLL) 등을 포함할 수 있다.

송신단 디지털 회로부(120)는 클록 생성부(110)에서 제공되는 구동 클록 신호(CLK)와 제 1 전원 전압(VDDD)을[0030]

사용하여 송신 데이터를 생성한다. 클록 생성부(110)에서 제공되는 구동 클록 신호(CLK)의 주파수가 기준 동작

주파수(fTX)인 경우, 송신 데이터의 주파수도 기준 동작 주파수(fTX)로 생성된다. 송신단 디지털 회로부(120)가

생성하는 송신 데이터는 송신단 전극 구동부(140a)의 구동 회로(142)에 입력 신호(DIN)로 전달된다. 이때, 송신

단 디지털 회로부(120)가 생성하는 송신 데이터(또는, DIN)의 레벨은 제 1 전원 전압(VDDD)에 의해서 제한된다.

즉, 송신 데이터(또는, DIN)의 레벨은 제 1 전원 전압(VDDD)보다 높아질 수는 없다. 

만일, 송신단 디지털 회로부(120)가 생성하는 송신 데이터(또는, DIN)를 직접 송신 전극(150)을 통해서 인체[0031]

(200)에 전송하는 경우, 송신단 디지털 회로부(120)는 충분히 큰 전압이나 전류를 공급할 수 없다. 따라서, 송

신 전극(150)으로 송신 데이터를 전송하기 위한 송신단 전극 구동부(140a)가 제공된다.

송신단 전극 구동부(140a)는 구동 회로(142)와 공진 회로(144a)를 포함할 수 있다. 구동 회로(142)는 송신단 디[0032]

지털 회로부(120)가 전달하는 송신 데이터를 구동 회로 입력(DIN)으로 제공받는다. 구동 회로(142)는 송신단 디

지털 회로부(120)에 제공되는 제 1 전원 전압(VDDD)과는 별도의 제 2 전원 전압(VDDA)을 제공받을 수 있다. 제

2 전원 전압(VDDA)은 송신 전극(150)에 전달되는 송신 데이터의 레벨을 증폭시키기 위한 고전압으로 제공될 수

있다. 즉, 제 2 전원 전압(VDDA)은 제 1 전원 전압(VDDD)보다 높은 전압으로 제공된다.

구동 회로(142)는 제 2  전원 전압(VDDA)과 접지(GND)  사이에 형성되는 큰 사이즈의 직렬 연결되는 인버터들[0033]

(INV1, INV2)을 포함할 수 있다. 제 1 인버터(INV1)에 의해서 구동 회로 입력(DIN)은 반전된 중간 신호(MID)로

생성된다. 반전된 중간 신호(MID)의 레벨은 제 2 전원 전압(VDDA)과 접지 사이를 스윙(또는 천이)하는 구형파

형태로 생성된다. 그리고 제 2 인버터(INV2)에 의해서 반전된 중간 신호(MID)는 다시 반전되어 구동 회로 출력

(DOUT)으로 생성된다. 결과적으로, 구동 회로 출력(DOUT)은 논리 값은 구동 회로 입력(DIN)과 동일하지만, 신호

의 레벨은 제 2 전원 전압(VDDA)에 기초하여 생성된다. 더불어, 구동 회로 출력(DOUT)은 큰 사이즈의 인버터들

(INV1, INV2)에 의해서 상대적으로 큰 전류 공급 능력을 제공받을 수 있다.

공진 회로(144a)는 구동 회로(142)에 의해서 증폭된 구동 회로 출력(DOUT)을 수동 소자(인덕터 및 커패시터)를[0034]

사용한 공진을 사용하여 증폭시킬 수 있다. 공진 회로(144a)는 인덕터(L)와 커패시터(C)의 공진 주파수(fR)를

송신단 디지털 회로부(120)에서 출력되는 송신 데이터의 기준 동작 주파수(fTX)와 동기시킬 수 있다. 따라서, 공

진 회로(144a)는 LC 공진에 의해서 구동 회로 출력(DOUT)의 레벨을 효과적으로 증가시킬 수 있다. 

공진 회로(144a)의 LC 공진에 의한 신호 레벨의 증가 메커니즘은 다음과 같다. 인덕터(L)는 구동 회로(144a)의[0035]

출력단과 송신 전극(150) 사이에 직렬로 연결될 수 있다. 더불어, 인덕터(L)의 출력단과 접지 사이에 커패시터

(C)가 연결될 수 있다. 이러한 결선 조건에서, 구동 회로 출력(DOUT)이 로우 레벨(Low)에서 하이 레벨(High)로

천이되는 경우를 가정하기로 한다. 이 경우, 인덕터(L)에는 이미 구동 회로 출력(DOUT)이 로우 레벨(Low) 시에

접지로 전류가 드레인되면서 출력단 측이 높은 레벨의 극성의 갖도록 전압이 유도된 상태이다. 이어서, 인덕터

(L)의 입력단 측에 제 2 전원 전압(VDDA)의 구동 회로 출력(DOUT)이 하이 레벨(High)로 천이되면, 인덕터(L)는

순간적으로 저항으로 작용하게 된다. 따라서, 로우 레벨(Low) 구간에서 충전된 전압과 제 2 전원 전압(VDDA)이

직렬로 제공되어, 커패시터(C)의 양단에는 제 2 전원 전압(VDDA)과 인덕터(L)에 로우 레벨(Low) 구간에서 충전

된 전압의 합한 값이 인가된다. 그러면, 커패시터(C)는 실질적으로 제 2 전원 전압(VDDA)과 인덕터(L)에 로우

레벨(Low) 구간에서 충전된 전압의 합한 값을 충전하게 된다. 송신 전극(150)에 전달되는 송신 신호의 레벨은

커패시터(C)의 양단 전압과 동일하다. 

반대로, 구동 회로 출력(DOUT)이 하이 레벨(High)에서 로우 레벨(Low)로 천이되는 경우를 가정하기로 한다. 이[0036]

경우, 인덕터(L)에는 이미 구동 회로(142)의 제 2 전원 전압이 인가되면서 입력단보다 출력단 측이 낮은 레벨의

전압이 유도된다. 이어서, 인덕터(L)의 입력단 측이 로우 레벨(Low)로 천이되면, 인덕터(L)는 순간적으로 저항

으로 작용하게 된다. 따라서, 하이 레벨(High) 구간에서 충전된 역방향 전압은 커패시터(C)의 양단에는 음의 전

압(Negative voltage)으로 전달된다. 그러면, 커패시터(C)는 실질적으로 송신 전극(150)에는 접지 레벨보다 낮

은 음의 전압이 제공될 수 있다. 

상술한 바와 같이 인덕터(L)와 커패시터(C)의 LC 공진 현상을 이용하는 공진 회로(144a)에 의해 송신 전극(15[0037]
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0)에 인가되는 송신 신호는 접지 레벨보다 낮은 음의 전압과 제 2 전원 전압(VDDA)보다 높은 전압 사이에서 스

윙하게 된다. 즉, 송신 신호의 레벨이 수동 소자들(L, C)의 공진 현상에 의해서 증폭되는 효과가 제공된다. 상

술한 공진 현상을 극대화하기 위하여, 구동 회로(142)에서 출력되는 구동 회로 출력(DOUT)의 주파수가 수동 소

자들(L, C)이 공진 주파수와 일치되는 것이 바람직하다. 따라서, 공진 회로(144a)를 구성하는 인덕터(L)와 커패

시터(C)의 크기는 아래의 수학식 1을 만족하도록 정의될 수 있다.

수학식 1

[0038]

여기서, 'fTX'는 기준 동작 주파수이다. 즉, 공진 회로의 공진 주파수와 송신단 디지털 회로부(120)를 구동하는[0039]

구동  클록  신호(CLK)의  주파수가  일치하도록  인덕터(L)와  커패시터(C)의  값이  결정될  수  있다.  다른

표현으로는, 구동 클록 신호(CLK)의 주파수는 로우 레벨과 하이 레벨을 유지하는 시간인 비트 폭의 역수와 인덕

터(L) 및 커패시터(C)에 의하여 정의된 공진 주파수가 일치해야 한다. 

도 4a 내지 도 4d는 본 발명의 송신단 전극 구동부의 동작을 간략히 보여주는 파형도들이다. [0040]

도 4a는 송신단 디지털 회로부(120)에서 출력되어 구동 회로(142)에 제공되는 구동 회로 입력(DIN)을 보여준다.[0041]

도 4a를 참조하면, 송신단 디지털 회로부(120)는 기준 동작 주파수(fTX)를 기반으로 하여 송신 데이터를 출력한

다. 즉, 구동 회로 입력(DIN)의 하이 레벨(또는, 로우 레벨)을 유지하는 시간 구간의 길이는 기준 동작 주파수

(fTX)의 역수에 대응한다. 더불어, 송신단 디지털 회로부(120)는 제 1 전원 전압(VDDD)을 사용하여 송신 데이터

를 생성한다. 따라서, 구동 회로 입력(DIN)의 파형은 제 1 전원 전압(VDDD)과 접지(GND) 사이를 천이하게 될 것

이다. 구동 회로 입력(DIN)의 신호 레벨의 크기는 제 1 전원 전압(VDDD)에 한정된다.

도 4b는 구동 회로(142)에서 구동 회로 입력(DIN)을 제 2  전원 전압(VDDA)  레벨로 증폭시키는 제 1  인버터[0042]

(INV1)의 출력에 대응하는 반전된 중간 신호(MID)의 파형을 보여준다. 반전된 중간 신호(MID)는 구동 회로 입력

(DIN)의 반전된 신호로 출력된다. 반전된 중간 신호(MID)의 레벨은 제 2 전원 전압(VDDA)과 접지 사이를 천이하

는 구형파 형태로 생성된다. 이것은 제 1 인버터(INV1)가 제 2 전원 전압(VDDA)과 접지(GND) 사이에서 출력단을

풀업 또는 풀다운하기 때문이다. 결과적으로 반전된 중간 신호(MID)의 레벨은 제 1 전원 전압(VDDD)보다 높은

제 2 전원 전압(VDDA)을 갖는다.

도 4c는 구동 회로(142)의 출력단에 형성되는 구동 회로 출력(DOUT)의 파형을 보여준다. 도 4c를 참조하면, 반[0043]

전된 중간 신호(MID)는 제 2 인버터(INV2)에 의해서 다시 한번 반전된다. 결과적으로, 구동 회로 출력(DOUT)은

논리  값은  구동  회로  입력(DIN)과  동일하지만,  신호  레벨은  제  2  전원  전압(VDDA)에  기초하여  생성된다.

더불어, 구동 회로 출력(DOUT)은 큰 사이즈의 인버터들(INV1, INV2)에 의해서 구동되기 때문에 상대적으로 큰

전류 공급 능력을 제공받을 수 있다. 

도 4d는 공진 회로(144a)의 출력(OUT), 즉, 송신 신호의 파형을 보여주는 파형도이다. 도 4d를 참조하면, 구동[0044]

회로 출력(DOUT)의 로우 레벨 구간에서는 공진 회로(144a)의 출력(OUT)은 접지(GND)보다 낮은 음의 전압을 가진

다. 즉, 인체에 부착되는 송신 전극(150)에 전달되는 공진 회로(144a)의 출력(OUT)은 음의 전압인 'Vout_L'까지

낮아질 수 있다. 그리고 구동 회로 출력(DOUT)의 하이 레벨 구간에서, 공진 회로(144a)의 출력(OUT)은 제 2 전

원 전압(VDDA)보다 높은 'Vout_H'까지 상승할 수 있다. 

공진  회로(144a)의 공진  기능에 의해서 구동 회로 출력(DOUT)이 송신 전극(150)에 전달될 때에는 (Vout_L,[0045]

Vout_H)의 전압 범위를 천이하는 신호로 증폭되었음을 알 수 있다. 여기서, 공진 회로(144a)의 출력(OUT)의 최

저 레벨인 'Vout_L'는 접지 레벨(GND, 또는 OV)보다 낮은 음의 전압이고, 공진 회로(144a)의 출력(OUT)의 최고

레벨인 'Vout_H'는 구동 회로(142)를 구동하는 제 2 전원 전압(VDDA)보다 높은 전압이다. 더불어, 공진 회로

(144a)에 포함되는 인덕터(L)와 커패시터(C)의 크기는 기준 동작 주파수(fTX)에 동기하도록 설정될 수 있다.
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이상의 파형도들을 통해서 본 발명의 효과가 설명되었다. 공진 회로(144a)는 인덕터(L)와 커패시터(C)의 공진[0046]

주파수(fR)를 송신단 디지털 회로부(120)에서 출력되는 송신 데이터의 기준 동작 주파수(fTX)와 동기시킬 수 있

다.  따라서,  공진 회로(144a)는 LC  공진에 의해서 구동 회로 출력(DOUT)의 레벨을 효과적으로 증가시킬 수

있다. 

도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 인체 통신 시스템의 송신기의 구조를 보여주는 회로도이다. 도 5를 참조[0047]

하면, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 송신기(100b)는 클록 생성부(110), 송신단 디지털 회로부(120), 그리고

공진 기능을 갖는 송신단 전극 구동부(140b)를 포함한다. 여기서, 클록 생성부(110)와 송신단 디지털 회로부

(120)의 구성은 앞서 설명된 도 3의 그것들과 실질적으로 동일하다. 따라서, 이것들에 대한 설명은 생략하기로

한다.

클록 생성부(110)는 기준 동작 주파수(fTX)를 갖는 구동 클록 신호(CLK)를 생성하여 송신단 디지털 회로부(120)[0048]

에 제공한다. 송신단 디지털 회로부(120)는 구동 클록 신호(CLK), 그리고 제 1 전원 전압(VDDD)을 기반으로 송

신 데이터를 생성하여 송신단 전극 구동부(140b)에 제공할 것이다. 

송신단 전극 구동부(140b)는 구동 회로(142)와 공진 회로(144b)를 포함할 수 있다. 구동 회로(142)는 송신단 디[0049]

지털 회로부(120)가 전달하는 송신 데이터를 구동 회로 입력(DIN)으로 제공받는다. 구동 회로(142)는 송신단 디

지털 회로부(120)에 제공되는 제 1 전원 전압(VDDD)과는 별도의 제 2 전원 전압(VDDA)을 제공받을 수 있다. 제

2 전원 전압(VDDA)은 제 1 전원 전압(VDDD)보다 높은 전압으로 제공된다.

구동 회로(142)는 제 2  전원 전압(VDDA)과 접지(GND)  사이에 형성되는 큰 사이즈의 직렬 연결되는 인버터들[0050]

(INV1, INV2)을 포함할 수 있다. 제 1 인버터(INV1)에 의해서 구동 회로 입력(DIN)은 반전된 중간 신호(MID)로

생성된다. 반전된 중간 신호(MID)의 레벨은 제 2 전원 전압(VDDA)과 접지(GND) 사이를 스윙(또는 천이)하는 구

형파 형태로 생성된다. 그리고 제 2 인버터(INV2)에 의해서 반전된 중간 신호(MID)는 다시 반전되어 구동 회로

출력(DOUT)으로 생성된다. 결과적으로, 구동 회로 출력(DOUT)은 구동 회로 입력(DIN)과 동일한 논리 값을 갖지

만, 신호의 레벨은 제 2 전원 전압(VDDA)에 기초하여 생성된다. 더불어, 구동 회로 출력(DOUT)은 큰 사이즈의

인버터들(INV1,  INV2)에  의해서  상대적으로  큰  전류  공급 능력을 제공받을 수  있다.  예시적으로,  인버터들

(INV1, INV2)은 CMOS 트랜지스터들을 활용하여 형성될 수 있다.

공진 회로(144b)는 구동 회로(142)에 의해서 증폭된 구동 회로 출력(DOUT)에 대한 공진을 제공하는 인덕터(L)를[0051]

포함할 수 있다. 일반적으로, 송신기(100b)와 송신 전극(150), 그리고 인체(150) 사이에는 의도하지 않은 기생

용량(Parasitic Capacitance: Cpar)이 존재할 수 있다. 상대적으로 기생 용량(Cpar)이 큰 동작 환경에서는 별

도의 용량 소자의 추가없이 인덕터(L)로만 구성되는 공진 회로(144b)가 구현될 수도 있을 것이다. 결국, 기생

용량(Cpar)을 고려해야 하는 경우, 인덕터(L)만을 사용한 공진을 사용하여 구동 회로 출력(DOUT)을 증폭시킬 수

있다. 

인덕터(L) 및 기생 용량(Cpar)을 고려한 공진 회로(144b)의 공진 주파수(fR)를 송신단 디지털 회로부(120)에서[0052]

출력되는 송신 데이터의 기준 동작 주파수(fTX)와 동기시킬 수 있다. 따라서, 공진 회로(144b)는 인덕터(L) 및

기생 용량(Cpar)에 의한 LC 공진에 의해서 구동 회로 출력(DOUT)의 레벨을 효과적으로 증가시킬 수 있다. 공진

회로(144b)를 구성하는 인덕터(L)와 기생 용량(Cpar)의 크기는 아래의 수학식 2을 만족하도록 정의될 수 있다.

수학식 2

[0053]

여기서, 'fTX'는 기준 동작 주파수이고, 'Cpar'는 기생 용량을 나타낸다. 즉, 공진 회로(144b)의 공진 주파수와[0054]

송신단 디지털 회로부(120)를 구동하는 구동 클록 신호(CLK)의 주파수가 일치하도록 인덕터(L)의 값이 결정될
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수 있다. 기생 용량(Cpar)의 크기는 직접적인 측정이나 다양한 통계 방식을 적용하여 추정될 수도 있을 것이다.

도 6은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 인체 통신 시스템의 송신기의 구조를 보여주는 회로도이다. 도 6을[0055]

참조하면, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 송신기(100c)는 클록 생성부(110), 송신단 디지털 회로부(120), 그리

고 공진 기능을 갖는 송신단 전극 구동부(140c)를 포함한다. 여기서, 클록 생성부(110)와 송신단 디지털 회로부

(120)의 구성은 앞서 설명된 도 3 및 도 4의 그것들과 실질적으로 동일하다. 따라서, 이것들에 대한 설명은 생

략하기로 한다.

클록 생성부(110)는 기준 동작 주파수(fTX)를 갖는 구동 클록 신호(CLK)를 생성하여 송신단 디지털 회로부(120)[0056]

에 제공한다. 송신단 디지털 회로부(120)는 구동 클록 신호(CLK), 그리고 제 1 전원 전압(VDDD)을 기반으로 송

신 데이터를 생성하여 송신단 전극 구동부(140c)에 제공할 것이다. 

송신단 전극 구동부(140c)는 구동 회로(142)와 공진 회로(144c)를 포함할 수 있다. 구동 회로(142)는 송신단 디[0057]

지털 회로부(120)가 전달하는 송신 데이터를 구동 회로 입력(DIN)으로 제공받는다. 구동 회로(142)는 송신단 디

지털 회로부(120)에 제공되는 제 1 전원 전압(VDDD)보다 높은 제 2 전원 전압(VDDA)을 제공받을 수 있다. 

구동 회로(142)는 제 2  전원 전압(VDDA)과 접지(GND)  사이에 형성되는 큰 사이즈의 직렬 연결되는 인버터들[0058]

(INV1, INV2)을 포함할 수 있다. 제 1 인버터(INV1)에 의해서 구동 회로 입력(DIN)은 반전된 중간 신호(MID)로

생성된다. 반전된 중간 신호(MID)의 레벨은 제 2 전원 전압(VDDA)과 접지(GND) 사이를 스윙(또는 천이)하는 구

형파 형태로 생성된다. 그리고 제 2 인버터(INV2)에 의해서 반전된 중간 신호(MID)는 다시 반전되어 구동 회로

출력(DOUT)으로 생성된다. 결과적으로, 구동 회로 출력(DOUT)은 구동 회로 입력(DIN)과 동일한 논리 값을 갖지

만, 신호의 레벨은 제 2 전원 전압(VDDA)에 기초하여 생성된다. 더불어, 구동 회로 출력(DOUT)은 큰 사이즈의

인버터들(INV1,  INV2)에  의해서  상대적으로  큰  전류  공급 능력을 제공받을 수  있다.  예시적으로,  인버터들

(INV1, INV2)은 CMOS 트랜지스터들을 활용하여 형성될 수 있다.

공진 회로(144c)는 구동 회로(142)에 의해서 증폭된 구동 회로 출력(DOUT)에 대한 공진을 제공하기 위한 커패시[0059]

터(C)를 포함할 수 있다. 커패시터(C)는 구동 회로(142)의 출력단과 접지(GND) 사이에 연결된다. 일반적으로,

인체 통신을 위해 송신기(100c)와 송신 전극(150) 사이에는 리드선과 같은 도전체로 연결된다. 이 경우에는 기

생 인덕턴스(Lpar)를 고려할 수 있다. 즉, 기생 인덕턴스(Lpar)를 고려해야 하는 경우, 커패시터(C)만으로 공진

회로(144c)를 구성할 수도 있을 것이다.

기생 인덕턴스(Lpar) 및 커패시터(C)를 고려한 공진 회로(144c)의 공진 주파수(fR)를 송신단 디지털 회로부(12[0060]

0)에서 출력되는 송신 데이터의 기준 동작 주파수(fTX)와 동기시킬 수 있다. 따라서, 공진 회로(144c)는 기생 인

덕턴스(Lpar) 및 커패시터(C)에 의한 LC 공진에 의해서 구동 회로 출력(DOUT)의 레벨을 효과적으로 증가시킬 수

있다. 공진 회로(144c)를 구성하는 기생 인덕턴스(Lpar) 및 커패시터(C)의 크기는 아래의 수학식 3을 만족하도록

정의될 수 있다.

수학식 3

[0061]

여기서, 'fTX'는 기준 동작 주파수이고, 'Lpar'는 기생 인덕턴스를 나타낸다. 즉, 공진 회로(144c)의 공진 주파수[0062]

와 송신단 디지털 회로부(120)를 구동하는 구동 클록 신호(CLK)의 주파수가 일치하도록 인덕터(L)의 값이 결정

될 수 있다. 기생 인덕턴스(Lpar)의 크기는 직접적인 측정이나 다양한 통계 방식을 적용하여 추정될 수도 있을

것이다.

도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 인체 통신 시스템의 송신기의 구조를 보여주는 회로도이다. 도 7을[0063]
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참조하면, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 송신기(100d)는 클록 생성부(110), 송신단 디지털 회로부(120), 그리

고 공진 기능을 갖는 송신단 전극 구동부(140d)를 포함한다. 여기서, 클록 생성부(110)와 송신단 디지털 회로부

(120)의 구성은 앞서 설명된 도 3의 그것들과 실질적으로 동일하다. 따라서, 이것들에 대한 상세한 설명은 생략

하기로 한다.

공진 기능을 갖는 송신단 전극 구동부(140d)는 구동  회로(142d)와 공진  회로(144d)를 포함한다.  구동  회로[0064]

(142d)는 송신단 디지털 회로부(120)가 전달하는 송신 데이터를 구동 회로 입력(DIN)으로 제공받는다. 구동 회

로(142d)는 송신단 디지털 회로부(120)에 제공되는 제 1 전원 전압(VDDD)과는 별도의 제 2 전원 전압(VDDA)을

제공받을 수 있다. 제 2 전원 전압(VDDA)은 제 1 전원 전압(VDDD)보다 높은 전압으로 제공된다.

구동 회로(142d)는 제 2 전원 전압(VDDA)과 접지(GND) 사이에 형성되는 큰 사이즈의 직렬 연결되는 인버터들[0065]

(INV1, INV2)을 포함할 수 있다. 제 1 인버터(INV1)에 의해서 구동 회로 입력(DIN)은 반전된 중간 신호(MID)로

생성된다. 반전된 중간 신호(MID)의 레벨은 제 2 전원 전압(VDDA)과 접지(GND) 사이를 스윙(또는 천이)하는 구

형파 형태로 생성된다. 그리고 제 2 인버터(INV2)에 의해서 반전된 중간 신호(MID)는 다시 반전되어 구동 회로

출력(DOUT)으로 생성된다. 구동 회로 출력(DOUT)은 구동 회로 입력(DIN)과 동일한 논리 값을 갖지만, 신호의 레

벨은 제 2 전원 전압(VDDA)에 기초하여 생성된다. 더불어, 구동 회로 출력(DOUT)은 큰 사이즈의 인버터들(INV1,

INV2)에 의해서 상대적으로 큰 전류 공급 능력을 제공받을 수 있다. 

특히, 구동 회로(142d)의 구성에 있어서, 제 1 인버터(INV1)와 제 2 인버터(INV2) 사이의 중간 신호(MID)가 전[0066]

달되는 노드는 공진 회로(144d)의 커패시터(C)를 통해서 송신 전극(150)에 연결된다. 즉, 공진 회로(144d)의 커

패시터(C)는 접지와 연결되지 않고, 제 1 인버터(INV1)와 제 2 인버터(INV2) 사이의 중간 신호(MID) 노드에 연

결된다. 이러한 커패시터(C)의 연결은 도 3에서 설명한 실시 예와 동일한 메커니즘으로 송신 신호의 증폭이 가

능하다. 하지만, 이 실시 예를 통해서 도 3의 구조에 비해 수동 소자들(L, C)에 의한 공진에 따른 증폭 효과를

보다 극대화시킬 수 있다. 즉, 커패시터(C)의 반대쪽 노드가 그라운드로 연결되지 않고 중간 신호(MID) 노드에

연결됨으로써 커패시터(C)와 인덕터(L) 간의 에너지 공진 현상이 극대화될 수 있다. 따라서, 도 3의 실시 에에

비하여 송신 전극(150)에 인가되는 송신 신호의 크기는 더 커질 수 있다. 다만, 실시 예에 따른 송신 신호의 크

기가 상이하므로 활용 조건에 따라서 적절한 실시 예를 사용하는 것이 바람직하다. 

위에서 설명한 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 예들이다. 본 발명에는 위에서 설명한 실시 예들뿐만[0067]

아니라, 단순하게 설계 변경하거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들도 포함될 것이다. 또한, 본 발명에는 상

술한 실시 예들을 이용하여 앞으로 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

기준 거리 이내에 접근한 생체를 감지하는 근접 센서;

상기 근접 센서가 상기 생체를 감지하는 동안, 사용 정보를 생성하는 송신 장치 구동 회로; 및

상기 생체와의 접촉을 통하여 상기 사용 정보를 수신 장치로 송신하는 송신 전극을 포함하는 송신 장치.

청구항 2 

제1 항에 있어서,

상기 송신 장치 구동 회로는,

상기 사용 정보를 생성하여 상기 송신 전극으로 전달하는 송신 회로; 및

상기 감지 시에, 상기 송신 회로를 활성화시키는 활성화 회로를 포함하는 송신 장치.

청구항 3 

제2 항에 있어서,

상기 근접 센서는 상기 감지 시에, 감지 신호를 생성하고,

상기 활성화 회로는 상기 감지 신호에 기초하여, 상기 송신 회로를 활성화시키기 위한 활성화 신호를 생성하는

송신 장치.

청구항 4 

제2 항에 있어서,

상기 송신 장치 구동 회로는,

상기 근접 센서가 상기 생체를 감지하기 전에, 상기 송신 회로가 비활성화되는 제1 모드로 동작하고,

상기 감지에 응답하여, 상기 사용 정보를 출력하도록 상기 송신 회로가 활성화되는 제2 모드로 동작하는 송신

장치.

청구항 5 

제4 항에 있어서,

상기 송신 장치 구동 회로는,

상기 제2 모드로 동작한 이후에 상기 생체가 감지되지 않는 경우, 상기 제1 모드로 동작하는 송신 장치.

청구항 6 

제1 항에 있어서,

상기 송신 장치 구동 회로는, 상기 근접 센서가 상기 생체를 감지하는 제1 시간 동안, 상기 사용 정보를 상기

송신 전극으로 출력하되,

상기 송신 전극은, 상기 제1 시간 중 상기 생체와 접촉되는 제2 시간 동안, 상기 사용 정보를 상기 생체를 통하

여 상기 수신 장치로 전달하는 송신 장치.

청구항 7 

제1 항에 있어서,
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상기 근접 센서는,

전파를 출력하고, 상기 생체로부터 반사된 상기 전파에 기초하여, 상기 생체의 접근을 감지하는 송신 장치.

청구항 8 

제1 항에 있어서,

상기 사용 정보는,

상기 송신 장치가 제공되는 전자 장치의 식별 정보, 상기 전자 장치의 사용 시간 정보, 상기 전자 장치의 사용

모드에 대한 정보, 상기 전자 장치의 위치 정보 중 적어도 하나를 포함하는 송신 장치.

청구항 9 

제1 항에 있어서,

상기 송신 전극과 이격되도록 배치되는 보조 전극을 더 포함하고,

상기 송신 전극 및 상기 보조 전극 사이의 전위차에 기초하여, 상기 생체로 상기 사용 정보를 출력하는 송신 장

치.

청구항 10 

제1 시간 동안, 송신 장치로부터 기준 거리 이내에 접근한 생체를 감지하는 단계;

상기 제1  시간 동안,  상기 송신 장치에 포함된 송신 회로를 활성화 모드로 동작시켜 사용 정보를 생성하는

단계; 및

상기 제1 시간 중 상기 생체가 상기 송신 장치의 송신 전극과 접촉된 제2 시간 동안, 상기 사용 정보를 상기 송

신 전극을 통하여, 상기 생체로 송신하는 단계를 포함하는 생체 통신 방법.

청구항 11 

제10 항에 있어서,

상기 사용 정보를 생성하는 단계는,

상기 송신 장치에 더 포함된 근접 센서가 상기 생체를 감지한 결과 생성된 감지 신호에 기초하여, 활성화 신호

를 생성하는 단계; 및

상기 활성화 신호에 기초하여, 상기 송신 회로의 동작을 개시하는 단계를 포함하는 생체 통신 방법.

청구항 12 

제10 항에 있어서,

상기 생체를 감지하는 단계는,

상기 송신 장치에 더 포함된 근접 센서로부터 상기 생체가 기준 시간 이상 감지된 경우, 감지 신호를 생성하는

단계를 포함하고,

상기 감지 신호에 응답하여, 상기 송신 장치가 상기 활성화 모드로 동작하는 생체 통신 방법.

청구항 13 

제10 항에 있어서,

상기 제1 시간 이후의 제3 시간 동안, 상기 생체가 감지되지 않는 경우, 상기 송신 회로를 비활성화 모드로 동

작시키는 단계를 더 포함하는 생체 통신 방법.

청구항 14 

제10 항에 있어서,
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상기 생체와 접촉된 수신 장치의 수신 전극을 통하여, 상기 사용 정보를 수신하는 단계; 및

상기 사용 정보를 복원하는 단계를 더 포함하는 생체 통신 방법.

청구항 15 

제14 항에 있어서,

상기 제2 시간 동안의 상기 수신 장치의 위치 정보를 획득하는 단계; 및

상기 위치 정보 및 상기 복원된 사용 정보에 기초하여, 사용자 관리 정보를 생성하는 단계를 더 포함하는 생체

통신 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 생체를 매질로 정보를 송수신하는 장치에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 근접 센서를 포함하는 송신[0001]

장치 및 이를 이용한 생체 통신 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

인간이나 동물과 같은 생체를 매질로 하여 송신 장치에서 수신 장치로 신호 또는 정보를 전달 하는 생체 통신[0002]

장치 및 방법이 대두되고 있다. 생체를 매질로 하여 신호를 교환하는 장치는 의료, 보안, 리테일, 스마트 매니

지먼트 등 다양한 분야에서 응용될 수 있다. 생체를 매질로 하는 통신 방법은 생체의 일부를 송수신 장치에 접

촉시키는 것으로 신호의 전달이 가능하므로, 별도의 유선의 신호 전달 매체가 요구되지 않는다. 또한, 생체를

매질로 하므로 신호에 대한 구속력이 확보될 수 있다.

생체 통신은 생체의 일부가 송신 장치에 접촉하고, 다른 일부가 수신 장치에 접촉함으로써 수행될 수 있다. 예[0003]

를 들어, 송신 장치 및 수신 장치 중 하나는 사용자의 일부에 착용 또는 부착될 수 있고, 다른 하나는 사용자의

행위에 의하여 접촉될 수 있다. 생체 통신은 사용자의 접촉 행위를 요구하는 점에서, 사용자의 이동 경로, 행동

패턴 등을 파악하고, 나아가, 사용자의 현재의 건강 상태 등을 분석하는데 활용될 수도 있다. 예를 들어, 반려

동물이나, 아동, 노인 등의 현재 상태를 관리하는데 생체 통신이 활용될 수 있다. 이 경우, 생체 통신의 안정성

확보를 위하여, 전력 소모를 감소시키고, 다양한 장소 및 위치에 저비용으로 구현될 수 있는 생체 통신 시스템

에 대한 요구가 제기되고 있다. 

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 전력 소모를 감소시키고, 저비용으로 구현될 수 있는 근접 센서를 포함하는 송신 장치 및 이를 이용[0004]

한 생체 통신 방법을 제공한다.

과제의 해결 수단

본 발명의 실시예에 따른 송신 장치는, 기준 거리 이내에 접근한 생체를 감지하는 근접 센서, 근접 센서가 생체[0005]

를 감지하는 동안, 사용 정보를 생성하는 송신 장치 구동 회로, 및 생체와의 접촉을 통하여 사용 정보를 수신

장치로 송신하는 송신 전극을 포함한다.

일례로, 송신 장치 구동 회로는, 사용 정보를 생성하여 송신 전극으로 전달하는 송신 회로, 및 감지 시에 송신[0006]

회로를 활성화시키는 활성화 회로를 포함할 수 있다. 근접 센서는 감지 시에 감지 신호를 생성할 수 있다. 활성

화 회로는 감지 신호에 기초하여 송신 회로를 활성화시키기 위한 활성화 회로를 생성할 수 있다. 송신 장치 구

동 회로는, 근접 센서가 생체를 감지하기 전에 송신 회로가 비활성화되는 제1 모드로 동작할 수 있고, 감지에

응답하여 사용 정보를 출력하도록 송신 회로가 활성화 되는 제2 모드로 동작할 수 있다. 송신 장치 구동 회로는

제2 모드로 동작한 이후에 생체가 감지되지 않는 경우 제1 모드로 동작할 수 있다.

일례로, 송신 장치 구동 회로는 근접 센서가 생체를 감지하는 제1 시간 동안 사용 정보를 송신 전극으로 출력하[0007]
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되, 송신 전극은 제1 시간 중 생체와 접촉되는 제2 시간 동안 사용 정보를 생체를 통하여 수신 장치로 전달할

수 있다.

일례로, 근접 센서는 전파를 출력하고, 생체로부터 반사된 전파에 기초하여 생체의 접근을 감지할 수 있다. 일[0008]

례로, 사용 정보는 송신 장치가 제공되는 전자 장치의 식별 정보, 전자 장치의 사용 시간 정보, 전자 장치의 사

용 모드에 대한 정보, 전자 장치의 위치 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일례로, 송신 장치는 송신 전

극과 이격되도록 배치되는 보조 전극을 더 포함하고, 송신 전극 및 보조 전극 사이의 전위차에 기초하여 생체로

사용 정보를 출력할 수 있다.

본 발명의 실시예에 따른 생체 통신 방법은, 제1 시간 동안, 송신 장치로부터 기준 거리 이내에 접근한 생체를[0009]

감지하는 단계, 제1 시간 동안, 송신 장치에 포함된 송신 회로를 활성화 모드로 동작시켜 사용 정보를 생성하는

단계,  및  제1  시간  중  생체가 송신 장치의 송신 전극과 접촉된 제2  시간  동안,  사용  정보를 송신 전극을

통하여, 생체로 송신하는 단계를 포함한다.

일례로, 사용 정보를 생성하는 단계는, 송신 장치에 더 포함된 근접 센서가 생체를 감지한 결과 생성된 감지 신[0010]

호에 기초하여, 활성화 신호를 생성하는 단계, 및 활성화 신호에 기초하여, 송신 회로의 동작을 개시하는 단계

를 포함할 수 있다. 일례로, 생체를 감지하는 단계는, 근접 센서로부터 생체가 기준 시간 이상 감지된 경우, 감

지 신호를 생성하는 단계를 포함할 수 있고,  감지 신호에 응답하여,  송신 장치가 활성화 모드로 동작할 수

있다.

일례로, 생체 통신 방법은 제1 시간 이후의 제3 시간 동안, 생체가 감지되지 않는 경우, 송신 회로를 비활성화[0011]

모드로 동작시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 일례로, 생체 통신 방법은 생체와 접촉된 수신 장치의 수신 전극

을 통하여, 사용 정보를 수신하는 단계, 및 사용 정보를 복원하는 단계를 더 포함할 수 있다. 일례로, 생체 통

신 방법은 제2 시간 동안의 수신 장치의 위치 정보를 획득하는 단계, 및 위치 정보 및 복원된 사용 정보에 기초

하여, 사용자 관리 정보를 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

본 발명의 실시예에 따른 근접 센서를 포함하는 송신 장치 및 이를 이용한 생체 통신 방법은 근접 센서를 이용[0012]

하여 사용 정보를 송신하는데 요구되는 전력 소모를 감소시켜, 오랜 시간 사용자를 관리할 수 있다. 또한, 본

발명의 실시예에 따른 송신 장치는 생체 통신 방식으로 사용 정보를 송신하기 위한 단순화된 구조로 구현되어,

다양한 장소 및 위치에 저비용으로 제공될 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 생체 통신 시스템의 모식도이다. [0013]

도 2는 도 1의 송신 장치의 예시적인 블록도이다.

도 3은 도 1의 송신 장치의 예시적인 모식도이다.

도 4는 도 1의 수신 장치의 예시적인 블록도이다.

도 5는 도 1의 수신 장치의 예시적인 모식도이다. 

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 생체 통신 방법의 순서도이다.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 생체 통신 시스템의 모식도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

아래에서는, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로, 본[0014]

발명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재된다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 생체 통신 시스템의 모식도이다. 도 1을 참조하면, 생체 통신 시스템(1000)은[0015]

송신 장치(100) 및 수신 장치(200)를 포함한다. 생체 통신 시스템(1000)은 송신 장치(100)를 포함하는 전자 장

치의 사용 정보를 수신 장치(200)에 제공하여 사용자(USER)를 관리하는 다양한 분야에 적용될 수 있다. 예를 들

어, 생체 통신 시스템(1000)은 아동, 독거 노인, 환자, 또는 반려 동물 등을 관리하는데 활용될 수 있다. 생체

통신 시스템(1000)은 사용자(USER)의 이동 경로, 행동 패턴, 또는 전자 장치의 사용 실태 등을 파악하고, 분석
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하는데 활용될 수 있다.

송신 장치(100)는 사용 정보를 사용자(USER)를 통하여 수신 장치(200)에 제공하도록 구성될 수 있다. 송신 장치[0016]

(100)는  사용자(USER)에  편의를  제공하는  다양한  장치에  포함되거나,  다양한 장치에 장착될 수  있다.  예를

들어, 송신 장치(100)는 냉장고, 가스 레인지, 세탁기, 전화기와 같은 다양한 가전 제품에 제공될 수 있다. 이

경우, 송신 장치(100)는 사용자(USER)와의 접촉을 위하여, 가전 제품의 손잡이, 버튼, 스위치 등에 배치될 수

있다. 다만, 이에 제한되지 않고, 송신 장치(100)는 사용자(USER) 이동 경로 또는 행동 패턴 등을 추적하기 위

하여, 벽면, 바닥, 창틀 등 다양한 장소에 배치될 수 있다.

사용 정보는 송신 장치(100)가 제공되는 장치 또는 장소에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용 정보[0017]

는 해당 장치 (또는 송신 장치)의 식별 정보(ID), 해당 장치의 사용 시간 정보, 송신 장치와 사용자(USER) 사이

의 접촉 또는 접근 시간 정보, 해당 장치의 사용 실태 정보 (예를 들어, 세탁기의 사용 모드에 대한 정보), 및

해당 장치의 위치 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다만, 이에 제한되지 않고, 사용 정보는 사용자

(USER)의 행동 패턴, 위치, 사용 시간, 빈도, 실태 등을 파악할 수 있는 다양한 정보를 포함할 수 있다.

송신 장치(100)는 사용자(USER)를 통하여, 수신 장치(200)와 생체 통신을 수행할 수 있다. 송신 장치(100)는 사[0018]

용자(USER)의 신체 일부에 접촉될 수 있고, 접촉된 사용자(USER)를 매질로 수신 장치(200)와 생체 통신을 수행

할 수 있다. 이를 위하여, 송신 장치(100)는 표면에 형성되는 송신 전극을 포함할 수 있다. 송신 전극은 사용자

(USER)와 접촉되도록 구성될 수 있다. 생체 통신을 이용하는 경우, 송신 장치(100)에 무선 통신을 위한 RF 회로

또는 안테나 등의 구성이 요구되지 않는다. 따라서, 송신 장치(100)는 무선 통신을 이용하는 장치에 비하여 저

전력으로 구현될 수 있고, 소형화에 유리하여 다양한 장소에 용이하게 배치될 수 있다.

송신 장치(100)는 저전력 구현을 위하여, 근접 센서를 포함할 수 있다. 사용자(USER)가 송신 장치(100)로부터[0019]

기준 거리 이내에 접근하는 경우, 근접 센서는 객체의 접근을 감지할 수 있다. 객체의 접근이 감지된 경우, 송

신 장치(100)는 사용 정보를 송신하기 위한 모드로 동작할 수 있다. 객체의 접근이 감지되지 않은 경우, 송신

장치(100)는 사용 정보를 송신하지 않는 일종의 비활성화 모드 (또는 대기 모드, 절전 모드)로 동작할 수 있다.

근접 센서를 이용한 송신 장치(100)의 동작은 도 2 이하에서 구체적으로 설명된다.

수신 장치(200)는 사용자(USER)를 통하여 송신 장치(100)로부터 사용 정보를 수신할 수 있다. 수신 장치(200)는[0020]

생체를 매질로 송신 장치(100)와 생체 통신을 수행할 수 있다. 수신 장치(200)는 사용자(USER)가 휴대하기 용이

하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 수신 장치(200)는 이동 단말기, PDA, 또는 스마트 카드 등 다양한 휴대 장

치로 구현될 수 있다. 수신 장치(200)는 사용자(USER)와 접촉 상태를 유지하도록 사용자(USER)에 착용 또는 부

착되도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 수신 장치(200)는 시계, 안경, 목걸이, 및 반지 등 다양한 형상을 갖는

웨어러블 장치로 구현될 수 있다.

도 2는 도 1의 송신 장치의 예시적인 블록도이다. 도 2를 참조하면, 송신 장치(100)는 송신 전극(110), 근접 센[0021]

서(120), 송신 장치 구동 회로(130), 및 전원 생성기(140)를 포함한다. 도 2의 송신 장치(100)는 도 1의 송신

장치(100)의 예시적인 실시예로 이해될 것이고, 송신 장치(100)의 구성은 도 2에 제한되지 않는다. 설명의 편의

상, 도 1의 도면 부호를 참조하여, 도 2가 설명된다.

송신 전극(110)은 사용자(USER)와 접촉되도록 구성될 수 있다. 이를 위하여, 송신 전극(110)은 송신 장치(100)[0022]

의 표면에 노출되도록 형성될 수 있다. 또는, 송신 전극(110)은 미세한 간격을 두고 사용자(USER)와 이격되도록

형성될 수 있다. 여기에서, 미세한 간격은 사용자(USER)와 접촉되지는 않으나, 사용자(USER)로 생성된 정보를

전달할 수 있을 정도의 간격을 의미한다. 일관되게, 송신 전극(110)과 사용자(USER)가 접촉될 때, 정보가 사용

자(USER)에 전달되는 것으로 설명되나, 여기에서 접촉은 정보를 전달할 수 있을 정도의 미세한 간격을 갖고 이

격되는 상태를 포괄하는 개념임이 이해될 것이다. 

송신 전극(110)은 송신 장치 구동 회로(130)로부터 생성된 사용 정보를 사용자(USER)에 송신한다. 송신 전극[0023]

(110)은 커패시티브 커플링(Capacitive coupling) 방식으로 사용 정보를 사용자(USER)에 송신할 수 있다. 송신

전극(110)과 사용자(USER) 사이에는 커패시턴스가 형성될 수 있다. 사용 정보에 의하여 송신 전극(110)에 형성

된 전압에 의하여,  사용자(USER)와  송신 전극(110)  사이에 전기장이 형성될 수 있다.  이로 인하여,  사용자

(USER)의 표피에 전하가 형성됨으로써, 사용 정보가 전달될 수 있다.

근접 센서(120)는 사용자(USER)의 접근을 감지한다. 사용자(USER)가 근접 센서(120)로부터 기준 거리 이내로 접[0024]

근한 경우, 근접 센서(120)는 객체의 접근에 따른 감지 신호를 생성할 수 있다. 여기에서, 기준 거리는 근접 센

서(120)의 종류 및 접근 감지 방법에 따라 객체를 감지할 수 있는 거리를 의미할 수 있다. 예를 들어, 기준 거
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리는 근접 센서(120)로부터 출력된 전파가 사용자(USER)에 반사되어, 근접 센서(120)에 반사된 전파가 인식될

수 있는 최대 거리를 의미할 수 있다. 또한, 근접 센서(120)는 사용자(USER)가 기준 시간 이상 접근한 경우, 감

지 신호를 생성할 수 있다. 여기에서, 기준 시간은 사용자(USER)가 송신 전극(110)과의 접촉을 위하여 이동할

가능성을 고려하여, 설정된 시간일 수 있다. 

근접 센서(120)에 의하여, 사용자(USER)의 접근이 감지된 경우, 송신 장치(100)의 동작 모드가 변경될 수 있다.[0025]

예를 들어, 사용자(USER)의 접근이 감지되지 않은 경우, 사용자(USER)가 송신 전극(110)에 접촉할 것으로 예상

되지 않으므로, 송신 장치(100)는 사용 정보를 생성하지 않는 제1 모드로 동작할 수 있다. 사용자(USER)의 접근

이 감지된 경우, 사용자(USER)가 송신 전극(110)에 접촉할 가능성이 존재하므로, 송신 장치(100)는 사용 정보를

생성하기 위한 제2 모드로 동작할 수 있다. 근접 센서(120)를 이용함으로써, 지속적으로 사용 정보를 생성하게

되어 발생되는 전력 소모가 감소할 수 있다. 예시적으로, 근접 센서(120)는 레이더 근접 센서, 초음파 근접 센

서, 또는 적외선 센서일 수 있으며, 이에 제한되지 않고, 자기(Magnetic) 근접 센서, 유도성 근접 센서, 용량성

근접 센서 등 다양한 근접 센서일 수 있다.

송신 장치 구동 회로(130)는 근접 센서(120)에 의한 접근 감지에 따라, 사용 정보를 생성하고, 사용자(USER)로[0026]

출력하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 이를 위하여, 송신 장치 구동 회로(130)는 송신 전극(110) 및 근접 센서

(120)와 전기적으로 연결될 수 있다. 송신 장치 구동 회로(130)는 근접 센서(120)에 의하여 생성된 감지 신호에

응답하여, 사용 정보를 생성할 수 있다. 사용 정보는 근접 센서(120)로부터 사용자(USER)가 감지되는 시간 동안

계속적으로 생성되어 송신 전극(110)에 제공될 수 있고, 사용자(USER)가 송신 전극(110)에 접촉될 때, 사용 정

보가 사용자(USER)로 출력될 수 있다. 이러한 동작을 위하여, 송신 장치 구동 회로(130)는 송신 회로(131), 활

성화 회로(132), 및 컨트롤러(133)를 포함할 수 있다.

송신 회로(131)는 감지 신호에 응답하여, 사용 정보를 생성할 수 있다. 송신 회로(131)는 생성된 사용 정보를[0027]

송신 전극(110)에 전달할 수 있다. 송신 회로(131)는 감지 신호가 생성되지 않는 제1 모드 (비활성화 모드)에서

비활성화되어 동작하지 않을 수 있다. 송신 회로(131)는 감지 신호가 생성되는 제2 모드 (활성화 모드)에서 활

성화되어 사용 정보를 생성할 수 있다. 송신 회로(131)는 컨트롤러(133)의 제어 하에, 제2 모드에서 메모리(미

도시)에 저장된 장치에 관한 정보를 수신하고, 이러한 정보에 기초하여, 사용 정보를 생성할 수 있다. 예를 들

어, 송신 회로(131)는 장치에 관한 정보를 사용 정보로 변환하기 위한 신호 변환기 또는 신호 증폭기를 포함할

수 있다. 신호 변환기 또는 신호 증폭기는 제2 모드에서 동작할 수 있다. 생체 통신 방식이 이용되므로, 송신

회로(131)에 무선 통신 등을 위한 별도의 RF 회로 등이 요구되지 않을 수 있다.

송신 장치 구동 회로(130)는 별도의 수신 회로를 포함하지 않을 수 있다. 즉, 송신 장치(100)는 사용 정보를 송[0028]

신하는 기능을 수행하고, 수신 장치(200)로부터 사용자(USER)를 통하여, 정보, 신호, 또는 데이터를 수신하지

않을 수 있다. 생체 통신 방식에서 일반적인 수신 회로는 생체를 통하여 감쇄 및 왜곡된 정보를 복원하기 위한

복원 회로를 포함할 수 있다. 수신 회로는 정보의 복원을 위하여, 송신 회로(131)에 비하여 더 복잡한 회로로

구현된다. 송신 장치(100)는 정보를 수신하는 기능을 제거함으로써, 저전력 저비용으로 구현될 수 있고, 소형화

될 수 있다. 따라서, 송신 장치(100)는 다양한 장소들 또는 장치들에 배치될 수 있고, 사용자(USER)를 관리하는

데 유리할 수 있다.

활성화 회로(132)는 감지 신호에 응답하여, 송신 회로(131)를 활성화시킬 수 있다. 활성화 회로(132)는 근접 센[0029]

서(120)로부터 감지 신호를 수신할 수 있다. 감지 신호가 수신된 경우, 송신 회로(131)를 활성화시키기 위한 활

성화 신호를 생성할 수 있다. 송신 회로(131)는 활성화 신호에 기초하여 활성화되고, 사용 정보를 생성 및 출력

할 수 있다. 일례로, 활성화 회로(132)는 컨트롤러(133)의 제어 하에, 활성화 신호를 직접 송신 회로(131)에 제

공할 수 있다. 일례로, 컨트롤러(133)는 활성화 신호에 기초하여, 송신 회로(131)를 활성화시키는 제어 신호를

생성하여, 송신 회로(131)에 제공할 수 있다. 활성화 신호가 생성되는 경우, 송신 장치(100)는 제2 모드로 동작

할 수 있다.

컨트롤러(133)는 송신 장치(100)의 동작 모드를 결정하고, 동작 모드에 기초하여 사용 정보를 송신하기 위한 동[0030]

작을 수행할 수 있다. 일례로, 컨트롤러(133)는 사용자(USER)의 접근을 감지하도록, 근접 센서(120)를 제어할

수 있다. 일례로, 컨트롤러(133)는 사용자(USER)의 접근에 따라 생성된 감지 신호에 응답하여, 활성화 신호를

생성하도록 활성화 회로(132)를 제어할 수 있다. 컨트롤러(133)는 사용자(USER)의 접근이 감지되지 않은 경우,

동작 모드를 제1 모드로 결정하고, 송신 회로(131)가 동작하지 않도록 제어할 수 있다. 컨트롤러(133)는 제1 모

드에서, 근접 센서(120)의 감지 기능을 제외한 나머지 기능들이 수행되지 않도록, 송신 장치(100)를 제어할 수

있다. 컨트롤러(133)는 사용자(USER)의 접근이 감지되는 경우, 동작 모드를 제2 모드로 결정하고, 송신 회로
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(131)를 활성화시켜, 사용 정보를 생성 및 출력하도록 제어할 수 있다.

이외에, 컨트롤러(133)는 송신 장치(100)의 다양한 기능들을 위한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러[0031]

(133)는 송신 장치(100)의 구성들에 제공되는 전력을 관리할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(133)는 제1 모드에

서, 송신 회로(131)에 전력이 제공되지 않도록 관리할 수 있고, 제2 모드에서, 송신 회로(131)에 요구되는 전력

을 제공하도록 관리할 수 있다. 컨트롤러(133)는 FPGA(Field Programmable Gate Aray) 또는 ASIC(Application

Specific Integrated Circuit)와 같은 전용 논리 회로 등으로 구현될 수 있다. 도시되지 않았으나, 송신 장치

(100)는 동작 모드를 결정하고, 사용 정보를 송신하기 위한 소프트 웨어 또는 펌 웨어를 저장하는 스토리지, 및

소프트 웨어 또는 펌 웨어를 로딩하기 위한 메모리를 포함할 수 있다.

전원 생성기(140)는 근접 센서(120) 및 송신 장치 구동 회로(130)의 동작을 위한 구동 전력을 제공할 수 있다.[0032]

일례로, 전원 생성기(140)는 리튬 전지와 같은 배터리일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 상술하였듯이, 송신

장치(100)는 사용자(USER)의 접근 여부에 따라, 동작 모드를 결정하고, 생체 통신 방식으로 정보를 송신함으로

써 별도의 RF 회로 및 수신 회로가 요구되지 않으므로, 전원 생성기(140)의 크기 및 용량이 감소될 수 있다. 이

에 따라, 송신 장치(100)는 저비용, 소형화될 수 있어, 사용자(USER)를 용이하게 관리하도록, 다양한 장소들 또

는 장치들에 배치될 수 있다.

도 3은 도 1의 송신 장치의 예시적인 모식도이다. 도 3을 참조하면, 송신 장치(100)는 송신 전극(110), 근접 센[0033]

서(120), 및 보조 전극들(115_1~115_4)을 포함할 수 있다. 도 3의 송신 장치(100)는 도 1 또는 도 2의 송신 장

치(100)의 예시적인 실시예로 이해될 것이다. 즉, 도 3의 송신 장치(100)에 제한되지 않고, 다양한 형상, 구조,

및 기능을 갖는 송신 장치가 제공될 수 있다. 설명의 편의상, 도 1 및 도 2의 도면 부호를 참조하여, 도 3이 설

명된다.

송신 전극(110)은 사용자(USER)가 접촉 가능하도록 송신 장치(100)의 전면에 배치될 수 있다. 여기에서, 전면은[0034]

사용자(USER)의 신체 일부가 접촉될 수 있도록 노출된 면으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 송신 장치(100)의 후

면은 전자 장치, 예를 들어 냉장고의 손잡이에 접할 수 있고, 전면은 사용자(USER)의 손이 접할 수 있도록 향할

수 있다. 송신 전극(110)은 도 2의 송신 전극(110)에 대응된다. 사용자(USER)의 접근에 따라, 감지 신호가 생성

되는 경우, 사용 정보는 송신 전극(110)을 통하여, 사용자(USER)에 출력될 수 있다.

보조 전극들(115_1~115_4)은 송신 전극(110)과 이격되도록 배치된다. 예시적으로, 보조 전극들(115_1~115_4)은[0035]

송신 장치(100)의 측면에 배치되는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 송신 장치(100)의 후면 등에 배

치될 수 있다. 또한, 보조 전극들(115_1~115_4)의 개수는 4개에 제한되지 않고, 다양한 개수로 제공될 수 있다.

보조 전극들(115_1~115_4)은 송신 장치(100)의 접지 전극일 수 있다. 송신 장치(100)에 내장되는 도 2의 송신

장치 구동 회로(130)는 PCB(printed circuit board) 기판에 형성될 수 있고, 보조 전극들(115_1~115_4)은 PCB

기판에 더 형성된 PCB 접지 영역과 전기적으로 연결될 수 있다.

보조 전극들(115_1~115_4)이 접지 전극인 경우, 보조 전극들(115_1~115_4)과 송신 전극(110) 사이의 전위차에[0036]

기초하여, 커패시티브 커플링 방식으로 사용 정보가 사용자(USER)에 전달될 수 있다. 보조 전극들(115_1~115_

4)은 예를 들어, 지표면 접지와의 전기적인 커플링, 즉 전기장을 형성할 수 있다. 외부에 노출된 보조 전극들

(115_1~115_4)은 지표면 접지와의 전기적인 커플링을 향상시켜, 접지의 안정성을 강화할 수 있다. 사용자(USE

R)와 이격된 보조 전극들(115_1~115_4)은 사용자(USER)와 접지 전극 또는 사용자(USER)와 지표면 접지와의 전기

적인 커플링을 약화시켜, 수신 장치(200)로 전달되는 사용 정보의 품질을 향상시킬 수 있다.

근접 센서(120)는 사용자(USER)가 기준 거리 이내에 접근하였는지 감지 가능하도록 송신 장치(100)의 전면에 배[0037]

치될 수 있다. 근접 센서(120)는 도 2의 근접 센서(120)에 대응된다. 사용자(USER)의 접근이 감지되는 경우, 근

접 센서(120)는 감지 신호를 생성하고, 감지 신호에 응답하여, 송신 장치(100)는 사용 정보를 생성할 수 있다.

사용자(USER)의 접근이 감지되지 않는 경우, 근접 센서(120)는 감지 신호를 생성하지 않고, 송신 장치(100)의

사용 정보를 생성하고 출력하는 기능은 수행되지 않을 수 있다.

도 4는 도 1의 수신 장치의 예시적인 블록도이다. 도 4를 참조하면, 수신 장치(200)는 수신 전극(210), 수신 장[0038]

치 구동 회로(220), 프로세서(230), 메모리(240), 무선 통신 장치(250), GPS 장치(260), 출력 장치(270), 및

버스(280)를 포함한다. 도 4의 수신 장치(200)는 도 1의 수신 장치(200)의 예시적인 실시예로 이해될 것이고,

수신 장치(200)의 구성을 도 4에 제한되지 않는다. 설명의 편의상, 도 1의 도면 부호를 참조하여, 도 4가 설명

된다.

수신 전극(210)은 사용자(USER)와 접촉되도록 구성될 수 있다. 이를 위하여, 수신 전극(210)은 수신 장치(200)[0039]

공개특허 10-2019-0138258

- 9 -



의 표면에 노출되도록 형성될 수 있다. 또는, 수신 전극(210)은 사용자(USER)로부터 제공되는 정보를 수신할 수

있을 정도의 미세한 간격을 두고 사용자(USER)와 이격되도록 형성될 수 있다. 수신 전극(210)은 도 2의 송신 전

극(110)에서 설명된 커패시티브 커플링 방식으로 송신 장치(100)로부터 사용 정보를 수신하고, 수신된 사용 정

보를 수신 장치 구동 회로(220)에 출력할 수 있다.

수신 장치 구동 회로(220)는 수신 전극(210)으로부터 사용 정보를 수신할 수 있다. 수신 장치 구동 회로(220)는[0040]

사용자(USER)를 통하여 전달되면서 감쇄 및 왜곡된 사용 정보를 복원할 수 있다. 예를 들어, 수신 장치 구동 회

로(220)는 수신된 사용 정보를 송신 장치(100)에서 생성된 사용 정보와 동일한 데이터 및 클럭으로 복원되도록

복원 회로를 포함할 수 있다. 수신 장치 구동 회로(220)는 프로세서(230)의 제어 하에, 사용 정보를 수신 및 복

원할 수 있다.

프로세서(230)는 수신 장치(200)의 중앙 처리 장치로의 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(230)는 수신 장치 구[0041]

동 회로(220), 무선 통신 장치(250), GPS 장치(260), 및 출력 장치(270)의 제어 동작 및 사용 정보를 처리 하기

위한 연산 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(230)의 제어에 따라, 수신 장치 구동 회로(220)는 사용

정보를 복원할 수 있다. 프로세서(230)는 사용자(USER)를 관리하기 위한 사용자 관리 정보를 생성할 수 있다.

예를 들어, 프로세서(230)는 사용자(USER)의 행동 패턴 또는 이동 경로를 분석하기 위하여, 복원된 사용 정보

및 사용 정보가 수신될 때의 수신 장치(200)의 위치 정보에 기초하여, 사용자 관리 정보를 생성할 수 있다. 프

로세서(230)는 메모리(240)의 연산 공간을 활용하여 동작할 수 있고, 운영체제를 구동하기 위한 파일들 및 어플

리케이션의 실행 파일들을 읽을 수 있다.

메모리(240)는 수신 장치(200)의 주기억 장치로 이용되어, 프로세서(230)에 의하여 처리되거나 처리될 예정인[0042]

정보, 데이터, 및 프로세스 코드들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(240)는 수신 장치 구동 회로(220)에

의하여 복원된 사용 정보, 수신 장치(200)의 위치 정보, 및 사용자 관리 정보 등을 저장할 수 있다. 또한, 메모

리(240)는 수신 장치(200)의 보조 기억 장치로 이용되어, 운영 체제 또는 어플리케이션들에 의해 장기적인 저장

을 목적으로 생성되는 데이터, 운영 체제를 구동하기 위한 파일, 또는 어플리케이션들의 실행 파일 등을 저장할

수 있다.

무선 통신 장치(250)는 프로세서(230)에 의하여 사용 정보를 처리한 결과 생성된 사용자 관리 정보를 관리 서버[0043]

등에 전송할 수 있다. 무선 통신 장치(250)는 안테나(미도시)를 통하여, 사용자 관리 정보를 관리 서버로 전송

함으로써, 과거부터 진행된 사용자(USER)의 행동 패턴 또는 이동 경로가 종합적으로 분석될 수 있다. 이를 통하

여, 사용자(USER)의 현재 상태가 분석 및 관리될 수 있다. 무선 통신 장치(250)는 LTE (Long Term Evolution),

CDMA  (Code  Division  Multiple  Access), 블루투스 (Bluetooth), NFC (Near FieLD Communication), 와이파이

(WiFi), RFID (Radio Frequency IDentification) 등과 같은 다양한 방식으로 무선 통신을 수행할 수 있다.

GPS 장치(260)는 사용자(USER)의 위치 정보를 제공받을 수 있다. GPS 장치(260)는 사용자(USER)가 송신 장치[0044]

(100)와 접촉하여, 사용 정보를 수신할 때의 수신 장치(200) 위치 정보를 제공받을 수 있다. GPS 장치(260)로부

터 제공받은 위치 정보는 메모리(240)에 저장될 수 있다. 수신 장치(200)는 위치 정보 및 복원된 사용 정보에

기초하여, 관리 서버에 송신할 사용자 관리 정보를 생성할 수 있다.

출력 장치(270)는 수신 장치(200)에서 처리된 정보에 기초하여, 사용자(USER)가 인식할 수 있는 이미지, 소리,[0045]

진동 등을 생성할 수 있다. 이를 위하여, 출력 장치(270)는 디스플레이 장치, 스피커 장치, 진동 생성 장치 등

을 포함할 수 있다. 일례로, 출력 장치(270)는 수신된 사용 정보에 기초하여, 사용된 장치에 대한 정보를 이미

지로 표시할 수 있다. 일례로, 사용 정보가 비정상적인 빈도로 수신되는 등 사용자(USER)의 행동 패턴이 비정상

적인 것으로 프로세서(230)에 의하여 판단되는 경우, 출력 장치(270)는 경고음을 출력할 수 있다.

버스(280)는 수신 장치(200)의 구성 요소들 사이에서 통신 경로를 제공할 수 있다. 수신 장치 구동 회로(220),[0046]

프로세서(230), 메모리(240), 무선 통신 장치(250), GPS 장치(260), 및 출력 장치(270)는 버스(280)를 통해 서

로 데이터를 교환할 수 있다. 버스(280)는 수신 장치(200)에서 이용되는 다양한 유형의 통신 포맷을 지원하도록

구성될 수 있다.

도 5는 도 1의 수신 장치의 예시적인 모식도이다.  도 5를 참조하면,  수신 장치(200)는 수신 전극들(210_1,[0047]

210_2), 보조 전극들(215_1~215_3), 및 표시 장치(275)를 포함할 수 있다. 도 5의 수신 장치(200)는 도 1 또는

도 4의 수신 장치(200)의 예시적인 실시예로 이해될 것이다. 즉, 도 5의 수신 장치(200)에 제한되지 않고, 다양

한 형상, 구조, 및 기능을 갖는 수신 장치가 제공될 수 있다. 설명의 편의상, 도 1 및 도 4의 도면 부호를 참조

하여, 도 5가 설명된다.
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수신 전극들(210_1, 210_2)은 사용자(USER)와 접촉되도록 수신 장치(200)의 후면에 배치될 수 있다. 여기에서,[0048]

후면은  웨어러블  장치와  같은  수신  장치(200)에서  사용자(USER)의  신체  일부와 접촉되는 면으로 정의될 수

있다. 예를 들어, 수신 장치(200)의 후면은 시계 형상의 웨어러블 장치의 접촉면일 수 있고, 전면은 접촉면과

대향하는 표시면일 수 있다. 수신 전극들(210_1, 210_2) 각각은 도 4의 수신 전극(210)에 대응된다. 송신 장치

(100)가  사용자(USER)를  통하여,  사용  정보를  송신함에  따라,  사용  정보는  수신  전극들(210_1,  210_2)을

통하여, 수신 장치(200)에 내장된 수신 장치 구동 회로(220)로 출력될 수 있다.

보조  전극들(215_1~215_3)은  수신  전극들(210_1,  210_2)과  이격되도록  배치된다.  예시적으로,  보조  전극들[0049]

(215_1~215_3)은  수신  장치(200)의  측면  및  전면에  배치되는  것으로  도시되었으나,  이에  제한되지  않는다.

또한, 보조 전극들(215_1~215_3)의 개수는 3개에 제한되지 않는다. 보조 전극들(215_1~215_3)은 수신 장치(20

0)의  접지  전극일  수  있다.  수신  장치(200)에  내장되는  도  2의  수신  장치  구동  회로(220)는  PCB(printed

circuit board) 기판에 형성될 수 있고, 보조 전극들(215_1~215_3)은 PCB 기판에 더 형성된 PCB 접지 영역과

전기적으로 연결될 수 있다. 도 3의 보조 전극들(115_1~115_4)과 마찬가지로, 보조 전극들(215_1~215_3)과 수신

전극들(210_1, 210_2) 사이의 전위차에 기초하여, 커패시티브 커플링 방식으로 사용 정보가 수신 장치(200)에

전달될 수 있다.

표시 장치(275)는 수신 장치(200)의 전면에 배치되어, 이미지를 표시할 수 있다. 일례로, 표시 장치(275)는 수[0050]

신 전극들(210_1, 210_2)로부터 수신된 사용 정보에 기초하여, 사용된 장치에 대한 정보를 이미지로 표시할 수

있다. 표시 장치(275)는 도 4의 출력 장치(270)에 포함될 수 있다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 생체 통신 방법의 순서도이다. 도 6을 참조하면, 생체 통신 방법은 도 1의 생[0051]

체 통신 시스템(1000)에 포함된 송신 장치(100) 및 수신 장치(200)에서 수행된다. 설명의 편의상, 도 1, 도 2,

및 도 4를 참조하여, 도 6이 설명된다.

S110 단계에서, 송신 장치(100)는 제1 모드로 동작한다. 상술한 바와 같이, 제1 모드는 사용자(USER)가 기준 거[0052]

리 이내에 존재하지 않아 근접 센서(120)로부터 어떠한 물체도 감지되지 않는 경우의 동작 모드일 수 있다. 제1

모드에서, 송신 장치(100)의 접근 감지 기능을 제외한 기능은 제한될 수 있다. 예를 들어, 송신 회로(131)는 동

작하지 않고, 사용 정보를 생성하지 않는다.

S120 단계에서, 송신 장치(100)는 사용자(USER)의 접근을 감지한다. 수신 장치(200)를 착용 또는 부착한 사용자[0053]

(USER)는 송신 장치(100)로 접근할 수 있다. 사용자(USER)가 근접 센서(120)로부터 기준 거리 이내로 접근한 경

우, 근접 센서(120)는 사용자(USER)를 감지할 수 있다. 근접 센서(120)가 기준 시간 이상 사용자(USER)를 감지

한 경우,  송신  장치(100)는  사용자(USER)가  접근한 것으로 판단할 수  있다.  사용자(USER)가  감지되지 않은

경우,  S110  단계가 진행되고,  송신 장치(100)는 계속 제1  모드로 동작한다.  사용자(USER)가 감지되는 경우,

S130 단계가 진행된다.

S130 단계에서, 송신 장치(100)는 제2 모드로 동작한다. 상술한 바와 같이, 제2 모드는 사용자(USER)가 기준 거[0054]

리 이내에 기준 시간 이상 존재하여, 근접 센서(120)로부터 감지된 경우의 동작 모드일 수 있다. 제2 모드에서,

송신 장치(100)의 모든 기능이 활성화될 수 있다. 예를 들어, 송신 회로(131)는 활성화되어 사용 정보를 생성하

고, 사용 정보를 송신 전극(110)으로 출력할 수 있다.

S140 단계에서, 사용자(USER)의 신체 일부는 송신 전극(110)과 접촉할 수 있고, 송신 장치(100)는 접촉된 생체[0055]

(인체)를 통하여 사용 정보를 수신 장치(200)에 송신할 수 있다. 사용 정보는 사용자(USER)에 접촉된 수신 전극

(210)을 통하여, 수신 장치 구동 회로(220)로 전달될 수 있다.

S150 단계에서, 수신 장치(200)는 송신 장치(100)로부터 수신된 사용 정보를 처리할 수 있다. 수신 장치(200)는[0056]

사용자(USER)를 거치면서 왜곡 및 감쇄된 사용 정보를 복원할 수 있다. 수신 장치(200)는 사용자(USER)의 행동

패턴 또는 이동 경로 등을 분석하여 사용자(USER)를 관리할 수 있도록, 사용자 관리 정보를 생성할 수 있다. 예

를 들어, 수신 장치(200)는 GPS 장치(260)로부터, 사용 정보를 수신할 때의 위치 정보를 획득할 수 있다. 수신

장치(200)는 위치 정보 및 복원된 사용 정보에 기초하여, 사용자 관리 정보를 생성할 수 있다. 사용자 관리 정

보는 사용자(USER)를 관리하기 위하여, 무선 통신 장치(250)를 통하여, 관리 서버로 송신될 수 있다.

S160 단계에서, 근접 센서(120)는 사용자(USER)가 기준 거리 이내에 존재하는지 계속 감지할 수 있다. 사용자[0057]

(USER)가 기준 거리 이내에 존재하여 계속 감지되는 경우, S130 단계가 진행되고, 송신 장치(100)는 계속 제2

모드로 동작한다. 사용자(USER)가 감지되지 않는 경우, 송신 장치(100)는 제1 모드로 동작한다. 즉, 송신 장치

(100)의 접근 감지 기능을 제외한 기능은 제한될 수 있다. 제1 모드로 동작하는 송신 장치(100)는 S110 내지
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S160 단계를 다시 반복할 수 있다.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 생체 통신 시스템의 모식도이다. 도 7을 참조하면, 생체 통신 시스템(2000)은[0058]

복수의 송신 장치들(2101~2106) 및 수신 장치(2200)를 포함한다. 생체 통신 시스템(2000)은 아동, 노인, 환자,

나아가 반려 동물 등을 용이하게 관리할 수 있도록, 복수의 송신 장치들(2101~2106)을 포함할 수 있다. 이를 이

용하여, 생체 통신 시스템(2000)은 사용자(USER)의 이동 경로, 행동 패턴, 또는 전자 장치의 사용 실태 등을 파

악하고, 분석할 수 있다.

복수의 송신 장치들(2101~2106) 각각은 도 1의 송신 장치(100)에 대응되며, 도 2의 송신 장치(100)와 실질적으[0059]

로 동일한 구성을 갖고, 동일한 기능을 수행할 수 있다. 복수의 송신 장치들(2101~2106)은 사용자(USER)를 관리

하기 위한 영역 내의 전자 장치에 포함 또는 부착되거나, 벽면, 바닥, 또는 창틀 등의 특정 장소에 제공될 수

있다. 예를 들어, 치매 환자는, 냉장고와 같은 전자 장치를 사용함에 있어, 짧은 시간 동안 반복적인 사용 패턴

을 나타낼 수 있다. 이 경우, 냉장고에 대응되는 송신 장치는 사용자(USER)를 통하여, 수신 장치(2200)에 반복

적으로 사용 정보를 송신할 수 있다. 이러한 사용 정보를 분석하여, 사용자(USER)의 행동 패턴 등을 추적하고,

사용자(USER)의 상태를 관리할 수 있다.

보호자의 부재 중에, 사용자(USER)를 효율적으로 관리하기 위하여, 송신 장치의 개수는 복수로 제공될 수 있다.[0060]

복수의 송신 장치들(2101~2106)의 개수는 도 7에 제한되지 않으며, 사용자(USER)의 관리 영역 내에 분산되어 배

치될 수 있다. 사용자(USER)의 관리 영역 내에 복수의 송신 장치들(2101~2106)이 다양한 장소에 자유롭게 배치

될 수 있도록, 복수의 송신 장치들(2101~2106)은 배터리로 전력을 공급받을 수 있다. 따라서, 보호자의 부재 중

에도, 복수의 송신 장치들(2101~2106)의 기능이 안정적으로 유지될 수 있도록, 저전력으로 구현될 것이 요구되

며, 송신 장치들이 보다 많은 개수로 제공될 수 있도록, 저비용으로 구현될 것이 요구된다.

상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 복수의 송신 장치들(2101~2106) 각각은 사용자(USER)의 접근 시에,[0061]

사용  정보를  송신하는  기능을  활성화함으로써,  전력  소모를  감소시킬  수  있다.  또한,  복수의  송신  장치들

(2101~2106) 각각은 수신 장치(2200)와 생체 통신 방식으로 정보를 전달하므로, 무선 통신 방식에 비하여, 전력

소모를 감소시킬 수 있고, 단순화된 구조로 소형화될 수 있다. 또한, 복수의 송신 장치들(2101~2106) 각각은 송

신 회로보다 복잡한 수신 회로 구조를 제거함으로써, 소형화되고, 저비용으로 구현될 수 있다.

위에서 설명한 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 예들이다. 본 발명에는 위에서 설명한 실시 예들뿐만[0062]

아니라, 단순하게 설계 변경하거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들도 포함될 것이다. 또한, 본 발명에는 상

술한 실시 예들을 이용하여 앞으로 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다.

부호의 설명

1000, 2000: 생체 통신 시스템 100, 2101~2106: 송신 장치[0063]

110: 송신 전극    120: 근접 센서

130: 송신 장치 구동 회로  131: 송신 회로

132: 활성화 회로    133: 컨트롤러

200, 2200: 수신 장치
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(54) 발명의 명칭 단일 전극을 갖는 인체 통신 장치

(57) 요 약

본 발명은 인체 통신 장치에 관한 것이다. 본 발명의 인체 통신 장치는 전극, 전극에 연결되고, 임피던스 정합을

제공하도록 구성되는 매칭 회로, 제1 상태에서 매칭 회로와 전기적으로 연결되는 제1 경로를 제공하고, 그리고

제2 상태에서 매칭 회로와 전기적으로 연결되는 제2 경로를 제공하도록 구성되는 스위치, 제1 상태에서, 스위치

의 제1 경로를 통해 매칭 회로와 연결되고, 스위치를 통해 매칭 회로로 제1 감지 신호를 출력하고, 그리고 제1

감지 신호에 응답하여 매칭 회로에서 생성되는 신호와 제1 신호의 차이가 문턱 이상일 때, 제2 감지 신호를 출력

하도록 구성되는 감지기, 제2 상태에서, 스위치의 제2 경로를 통해 매칭 회로와 연결되고, 스위치를 통해 매칭

회로로 데이터 신호를 출력하도록 구성되는 송신기, 그리고 제1 상태에서, 감지기로부터 제2 감지 신호가 수신되

는 것에 응답하여 스위치를 제1 상태로부터 제2 상태로 제어하도록 구성되는 제어기를 포함한다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

전극;

상기 전극에 연결되고, 임피던스 정합을 제공하도록 구성되는 매칭 회로;

제1 상태에서 상기 매칭 회로와 전기적으로 연결되는 제1 경로를 제공하고, 그리고 제2 상태에서 상기 매칭 회

로와 전기적으로 연결되는 제2 경로를 제공하도록 구성되는 스위치;

상기 제1 상태에서, 상기 스위치의 상기 제1 경로를 통해 상기 매칭 회로와 연결되고, 상기 스위치를 통해 상기

매칭 회로로 제1 감지 신호를 출력하고, 그리고 상기 제1 감지 신호에 응답하여 상기 매칭 회로에서 생성되는

신호와 상기 제1 신호의 차이가 문턱 이상일 때, 제2 감지 신호를 출력하도록 구성되는 감지기;

상기 제2 상태에서, 상기 스위치의 상기 제2 경로를 통해 상기 매칭 회로와 연결되고, 상기 스위치를 통해 상기

매칭 회로로 데이터 신호를 출력하도록 구성되는 송신기; 그리고

상기 제1 상태에서, 상기 감지기로부터 상기 제2 감지 신호가 수신되는 것에 응답하여 상기 스위치를 상기 제1

상태로부터 상기 제2 상태로 제어하도록 구성되는 제어기를 포함하는 인체 통신 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 제1 상태에서, 상기 제어기는 상기 감지기를 활성 모드로 제어하고 그리고 상기 송신기를 절전 모드로 제

어하도록 더 구성되는 인체 통신 장치.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 제2 상태에서, 상기 제어기는 상기 감지기를 절전 모드로 제어하고, 그리고 상기 송신기를 활성 모드로 제

어하도록 더 구성되는 인체 통신 장치.

청구항 4 

제1항에 있어서,

상기 스위치가 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 진입하는 것에 응답하여, 상기 송신기는 동일한 데이터를

상기 데이터 신호로서 출력하도록 더 구성되는 인체 통신 장치.

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 제2 상태에서, 상기 송신기가 상기 데이터 신호의 출력을 완료하는 것에 응답하여, 상기 제어기는 상기 스

위치를 상기 제2 상태로부터 상기 제1 상태로 제어하도록 더 구성되는 인체 통신 장치.

청구항 6 

전극;

상기 전극에 연결되고, 임피던스 정합을 제공하도록 구성되는 매칭 회로;

제1 상태에서 상기 매칭 회로와 전기적으로 연결되는 제1 경로를 제공하고, 그리고 제2 상태에서 상기 매칭 회

로와 전기적으로 연결되는 제2 경로를 제공하도록 구성되는 스위치;

상기 제1 상태에서, 상기 스위치의 상기 제1 경로를 통해 상기 매칭 회로와 연결되고, 상기 스위치를 통해 상기

매칭 회로로 제1 감지 신호를 출력하고, 그리고 상기 제1 감지 신호에 응답하여 상기 매칭 회로에서 생성되는
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신호와 상기 제1 신호의 차이가 문턱 이상일 때, 제2 감지 신호를 출력하도록 구성되는 감지기;

상기 제2 상태에서, 상기 스위치의 상기 제2 경로를 통해 상기 매칭 회로와 연결되고, 상기 스위치를 통해 상기

매칭 회로로 데이터 신호를 수신하도록 구성되는 수신기; 그리고

상기 제1 상태에서, 상기 감지기로부터 상기 제2 감지 신호가 수신되는 것에 응답하여 상기 스위치를 상기 제1

상태로부터 상기 제2 상태로 제어하도록 구성되는 제어기를 포함하는 인체 통신 장치.

청구항 7 

제6항에 있어서,

상기 제1 상태에서, 상기 제어기는 상기 감지기를 활성 모드로 제어하고 그리고 상기 수신기를 절전 모드로 제

어하도록 더 구성되는 인체 통신 장치.

청구항 8 

제6항에 있어서,

상기 제2 상태에서, 상기 제어기는 상기 감지기를 절전 모드로 제어하고 그리고 상기 수신기를 활성 모드로 제

어하도록 더 구성되는 인체 통신 장치.

청구항 9 

제6항에 있어서,

상기 제2 상태에서, 상기 데이터 신호가 수신되지 않는 유휴 시간이 문턱보다 길 때, 상기 제어기는 상기 스위

치를 상기 제2 상태로부터 상기 제1 상태로 제어하도록 더 구성되는 인체 통신 장치.

청구항 10 

전극;

상기 전극에 연결되고, 임피던스 정합을 제공하도록 구성되는 매칭 회로;

제1 상태에서 상기 매칭 회로와 전기적으로 연결되는 제1 경로를 제공하고, 그리고 제2 상태에서 상기 매칭 회

로와 전기적으로 연결되는 제2 경로를 제공하도록 구성되는 스위치;

상기 제1 상태에서, 상기 스위치의 상기 제1 경로를 통해 상기 매칭 회로와 연결되고, 상기 스위치를 통해 상기

매칭 회로로 제1 감지 신호를 출력하고, 그리고 상기 제1 감지 신호에 응답하여 상기 매칭 회로에서 생성되는

신호와 상기 제1 신호의 차이가 문턱 이상일 때, 제2 감지 신호를 출력하도록 구성되는 감지기;

상기 제2 상태에서, 상기 스위치의 상기 제2 경로를 통해 상기 매칭 회로와 연결되고, 상기 스위치를 통해 상기

매칭 회로로 제1 데이터 신호를 출력하거나 또는 상기 매칭 회로로부터 제2 데이터 신호를 수신하도록 구성되는

송수신기; 그리고

상기 제1 상태에서, 상기 감지기로부터 상기 제2 감지 신호가 수신되는 것에 응답하여 상기 스위치를 상기 제1

상태로부터 상기 제2 상태로 제어하도록 구성되는 제어기를 포함하는 인체 통신 장치.

청구항 11 

제10항에 있어서,

상기 제1 상태에서, 상기 제어기는 상기 감지기를 활성 모드로 제어하고 그리고 상기 송수신기를 절전 모드로

제어하도록 더 구성되는 인체 통신 장치.

청구항 12 

제10항에 있어서,

상기 제2 상태에서, 상기 제어기는 상기 감지기를 절전 모드로 제어하고 그리고 상기 송수신기를 활성 모드로

제어하도록 더 구성되는 인체 통신 장치.
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청구항 13 

제10항에 있어서,

상기 제2 상태에서, 상기 제1 데이터 신호를 출력하지 않고 그리고 상기 제2 데이터 신호가 수신되지 않는 유휴

시간이 문턱보다 길 때, 상기 제어기는 상기 스위치를 상기 제2 상태로부터 상기 제1 상태로 제어하도록 더 구

성되는 인체 통신 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 전자 장치에 관한 것으로, 더 상세하게는 단일 전극을 갖는 인체 통신 장치에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

인체 통신 장치는 인체를 매질로 사용하여 신호를 송신 또는 수신하는 장치이다. 인체 통신 장치는 인체와 접촉[0002]

하는 전극들을 통해 신호를 송신 또는 수신하도록 구성될 수 있다. 인체 통신 장치는 인체와 접촉을 유지하는

웨어러블 장치와 결합되어, 사용자에게 다양한 새로운 경험들을 제공할 수 있다.

인체 통신 장치의 다수의 전극들이 인체와 접촉을 유지하여야 하는 점은 인체 통신 장치의 상용화에 장애로 작[0003]

용하고 있다. 다수의 전극들이 인체와 접촉을 유지하는 것은 사용자의 일상생활의 편의성을 저해할 수 있다. 따

라서, 인체와 접촉을 유지하여야 하는 전극들의 수를 줄이기 위한 연구가 요구되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 목적은 단일 전극을 가짐으로써 사용자의 편의성을 향상하고 그리고 전력 소비를 절감하는 인체 통신[0004]

장치를 제공하는데 있다.

과제의 해결 수단

본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 장치는 전극, 전극에 연결되고, 임피던스 정합을 제공하도록 구성되는 매[0005]

칭 회로, 제1 상태에서 매칭 회로와 전기적으로 연결되는 제1 경로를 제공하고, 그리고 제2 상태에서 매칭 회로

와 전기적으로 연결되는 제2 경로를 제공하도록 구성되는 스위치, 제1 상태에서, 스위치의 제1 경로를 통해 매

칭 회로와 연결되고, 스위치를 통해 매칭 회로로 제1 감지 신호를 출력하고, 그리고 제1 감지 신호에 응답하여

매칭 회로에서 생성되는 신호와 제1 신호의 차이가 문턱 이상일 때, 제2 감지 신호를 출력하도록 구성되는 감지

기, 제2 상태에서, 스위치의 제2 경로를 통해 매칭 회로와 연결되고, 스위치를 통해 매칭 회로로 데이터 신호를

출력하도록 구성되는 송신기, 그리고 제1 상태에서, 감지기로부터 제2 감지 신호가 수신되는 것에 응답하여 스

위치를 제1 상태로부터 제2 상태로 제어하도록 구성되는 제어기를 포함한다.

실시 예로서, 제1 상태에서, 제어기는 감지기를 활성 모드로 제어하고 그리고 송신기를 절전 모드로 제어하도록[0006]

더 구성된다.

실시 예로서, 제2 상태에서, 제어기는 감지기를 절전 모드로 제어하고, 그리고 송신기를 활성 모드로 제어하도[0007]

록 더 구성된다.

실시 예로서, 스위치가 제1 상태로부터 제2 상태로 진입하는 것에 응답하여, 송신기는 동일한 데이터를 데이터[0008]

신호로서 출력하도록 더 구성된다.

실시 예로서, 제2 상태에서, 송신기가 데이터 신호의 출력을 완료하는 것에 응답하여, 제어기는 스위치를 제2[0009]

상태로부터 제1 상태로 제어하도록 더 구성된다.

본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 장치는 전극, 전극에 연결되고, 임피던스 정합을 제공하도록 구성되는 매[0010]

칭 회로, 제1 상태에서 매칭 회로와 전기적으로 연결되는 제1 경로를 제공하고, 그리고 제2 상태에서 매칭 회로

와 전기적으로 연결되는 제2 경로를 제공하도록 구성되는 스위치, 제1 상태에서, 스위치의 제1 경로를 통해 매

칭 회로와 연결되고, 스위치를 통해 매칭 회로로 제1 감지 신호를 출력하고, 그리고 제1 감지 신호에 응답하여

매칭 회로에서 생성되는 신호와 제1 신호의 차이가 문턱 이상일 때, 제2 감지 신호를 출력하도록 구성되는 감지
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기, 제2 상태에서, 스위치의 제2 경로를 통해 매칭 회로와 연결되고, 스위치를 통해 매칭 회로로 데이터 신호를

수신하도록 구성되는 수신기, 그리고 제1 상태에서, 감지기로부터 제2 감지 신호가 수신되는 것에 응답하여 스

위치를 제1 상태로부터 제2 상태로 제어하도록 구성되는 제어기를 포함한다.

실시 예로서, 제1 상태에서, 제어기는 감지기를 활성 모드로 제어하고 그리고 수신기를 절전 모드로 제어하도록[0011]

더 구성된다.

실시 예로서, 제2 상태에서, 제어기는 감지기를 절전 모드로 제어하고 그리고 수신기를 활성 모드로 제어하도록[0012]

더 구성된다.

실시 예로서, 제2 상태에서, 데이터 신호가 수신되지 않는 유휴 시간이 문턱보다 길 때, 제어기는 스위치를 제2[0013]

상태로부터 제1 상태로 제어하도록 더 구성된다.

본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 장치는 전극, 전극에 연결되고, 임피던스 정합을 제공하도록 구성되는 매[0014]

칭 회로, 제1 상태에서 매칭 회로와 전기적으로 연결되는 제1 경로를 제공하고, 그리고 제2 상태에서 매칭 회로

와 전기적으로 연결되는 제2 경로를 제공하도록 구성되는 스위치, 제1 상태에서, 스위치의 제1 경로를 통해 매

칭 회로와 연결되고, 스위치를 통해 매칭 회로로 제1 감지 신호를 출력하고, 그리고 제1 감지 신호에 응답하여

매칭 회로에서 생성되는 신호와 제1 신호의 차이가 문턱 이상일 때, 제2 감지 신호를 출력하도록 구성되는 감지

기, 제2 상태에서, 스위치의 제2 경로를 통해 매칭 회로와 연결되고, 스위치를 통해 매칭 회로로 제1 데이터 신

호를  출력하거나  또는  매칭  회로로부터  제2  데이터  신호를  수신하도록  구성되는  송수신기,  그리고  제1

상태에서, 감지기로부터 제2 감지 신호가 수신되는 것에 응답하여 스위치를 제1 상태로부터 제2 상태로 제어하

도록 구성되는 제어기를 포함한다.

실시 예로서, 제1 상태에서, 제어기는 감지기를 활성 모드로 제어하고 그리고 송수신기를 절전 모드로 제어하도[0015]

록 더 구성된다.

실시 예로서, 제2 상태에서, 제어기는 감지기를 절전 모드로 제어하고 그리고 송수신기를 활성 모드로 제어하도[0016]

록 더 구성된다.

실시 예로서, 제2 상태에서, 제1 데이터 신호를 출력하지 않고 그리고 제2 데이터 신호가 수신되지 않는 유휴[0017]

시간이 문턱보다 길 때, 제어기는 스위치를 제2 상태로부터 제1 상태로 제어하도록 더 구성된다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 단일 전극을 이용하여 인체의 접촉이 감지되고, 그리고 인체의 접촉이 감지된 때에 단일 전[0018]

극을 이용하여 인체 통신을 수행하는 인체 통신 장치가 제공된다. 따라서, 사용자 편의성이 향상된 인체 통신

장치가 제공될 수 있다. 또한, 인체 통신 장치의 감지를 위한 구성 요소들 및 통신을 위한 구성 요소들은 교대

로 절전 모드로 진입한다. 따라서, 전력 소비가 절감된 인체 통신 장치가 제공될 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 인체 통신 시스템을 보여준다.[0019]

도 2는 도 1의 제1 인체 통신 장치의 동작 방법을 보여주는 순서도이다.

도 3은 도 1의 제2 인체 통신 장치의 동작 방법을 보여주는 순서도이다.

도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 인체 통신 시스템을 보여준다.

도 5는 도 4의 제3 인체 통신 장치들의 동작 방법을 보여주는 순서도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하에서, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로, 본[0020]

발명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재될 것이다.

도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 인체 통신 시스템(10)을 보여준다. 도 1을 참조하면, 인체 통신 시스템[0021]

(10)은 인체(100), 제1 인체 통신 장치(200), 그리고 제2 인체 통신 장치(300)를 포함할 수 있다. 인체는 제1

인체 통신 장치(200) 및 제2 인체 통신 장치(300)의 통신을 위한 매질일 수 있다.

제1 인체 통신 장치(200)는 제1 전극(210), 제1 매칭 회로(220), 제1 스위치(230), 제1 감지기(240), 송신기[0022]
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(250), 그리고 제1 제어기(260)를 포함할 수 있다. 제1 전극(210)은 제1 인체 통신 장치(200)의 외부로 노출되

어 인체(100)와 접촉할 수 있다. 제1 전극(210)은 제1 인체 통신 장치(200)의 인체 통신을 가능하게 하는 단일

전극일 수 있다.

제1 매칭 회로(220)는 제1 전극(210)과 연결될 수 있다. 제1 매칭 회로(220)는 인체(100)에 대한 임피던스 매칭[0023]

을 제공할 수 있다. 제1 매칭 회로(220)는 저항, 커패시터, 인덕터 등과 같은 수동 소자들을 포함할 수 있다.

제1 매칭 회로(220)는 가변 저항, 가변 커패시터 또는 가변 인덕터를 포함할 수 있다. 가변 저항, 가변 커패시

터 또는 가변 인덕터의 각각은 스위치들 및 수동 소자들이 결합되어 구현될 수 있다. 예를 들어, 스위치들은 제

1 제어기(260)의 제어에 응답하여 동작할 수 있다.

제1 스위치(230)는 제1 매칭 회로(220)에 연결될 수 있다. 제1 스위치(230)는 제1 제어기(260)의 제어에 응답하[0024]

여 동작할 수 있다. 제1 스위치(230)는 제1 감지기(240) 및 송신기(250) 중 하나를 선택하고, 선택된 구성 요소

를 제1 매칭 회로(220)와 전기적으로 연결할 수 있다.

예를 들어, 제1 스위치(230)는 제1 상태에서 제1 감지기(240)를 제1 매칭 회로(220)와 전기적으로 연결할 수 있[0025]

다. 제1 상태는 감지 상태일 수 있다. 제1 스위치(230)는 제2 상태에서 송신기(250)를 제1 매칭 회로(220)와 전

기적으로 연결할 수 있다. 제2 상태는 통신 상태일 수 있다.

제1 감지기(240)는 제1 제어기(260)의 제어에 응답하여 동작할 수 있다. 제1 감지기(240)는 제1 제어기(260)로[0026]

부터 제1 활성 신호(EN1)를 수신할 수 있다. 제1 상태(즉, 감지 상태)에서 제1 활성 신호(EN1)는 활성 상태(예

를 들어, 제1 레벨의 전압)이고, 제2 상태(즉, 통신 상태)에서 제1 활성 신호(EN1)는 비활성 상태(예를 들어,

제2 레벨의 전압)일 수 있다.

제1 활성 신호(EN1)가 활성 상태가 되는 것에 응답하여, 제1 감지기(240)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제1[0027]

활성 신호(EN1)가 비활성 상태가 되는 것에 응답하여, 제1 감지기(240)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

예를 들어, 제1 제어기(260)에 의해 제1 스위치(230)가 제1 상태(즉 감지 상태)로 진입한 때에, 제1 활성 신호[0028]

(EN1)는 활성 상태가 되고, 제1 감지기(240)가 활성 모드로 될 수 있다. 활성 모드에서, 제1 감지기(240)는 제1

스위치(230) 및 제1 매칭 회로(220)를 통해 제1 전극(210)으로 제1 감지 신호(SS1)를 출력할 수 있다. 제1 감지

신호(SS1)는 연속파, 구형파 등과 같은 반복되는 패턴을 갖는 신호를 포함할 수 있다.

활성 모드에서, 제1 감지기(240)는 제1 감지 신호(SS1)의 변화에 응답하여 제1 전극(210)이 인체(100)와 접촉했[0029]

는지를 판단할 수 있다. 예를 들어, 제1 감지기(240)는 제1 매칭 회로(220)에서 생성되는 제1 감지 신호(SS1)의

포락선(envelope)을 추적하고, 그리고 포락선의 변화에 응답하여 제1 전극(210)과 인체(100)의 접촉 여부를 판

단할 수 있다.

제1 감지 신호(SS1)의 포락선의 크기가 특정한 문턱값보다 클 때(또는 작을 때), 제1 감지기(240)는 제1 전극[0030]

(210)이 인체(100)와 접촉하지 않은 것을 판단할 수 있다. 제1 감지 신호(SS1)의 포락선의 크기가 특정한 문턱

값보다 작을 때(또는 클 때), 제1 감지기(240)는 제1 전극(210)이 인체(100)와 접촉한 것을 판단할 수 있다.

제1 전극(210)이 인체(100)와 접촉하지 않은 것이 판단되면, 제1 감지기(240)는 제1 제어기(260)로 출력되는 제[0031]

2 감지 신호(SS2)를 비활성 상태(예를 들어, 제3 레벨의 전압)로 제어할 수 있다. 제1 전극(210)이 인체(100)와

접촉한 것이 판단되면, 제1 감지기(240)는 제1 제어기(260)로 출력되는 제2 감지 신호(SS2)를 활성 상태(예를

들어, 제3 레벨과 다른 제4 레벨의 전압)로 제어할 수 있다.

제1 제어기(260)에 의해 제1 스위치(230)가 제2 상태(즉 통신 상태)로 진입한 때에, 제1 활성 신호(EN1)는 비활[0032]

성 상태(예를 들어, 제1 레벨과 다른 제2 레벨의 전압)로 제어될 수 있다. 제1 활성 신호(EN1)가 비활성 상태로

됨에 따라, 제1 감지기(240)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

절전 모드에서, 제1 감지기(240)는 감지 모드에서 소비되는 전력보다 더 적은 전력을 소비할 수 있다. 예를 들[0033]

어, 절전 모드에서, 제1 감지기(240)는 제1 활성 신호(EN1)가 활성 상태로 제어되는 것을 감지하고, 그리고 제1

상태(감지 상태)로 진입하기 위한 구성 요소들을 제외한 다른 구성 요소들, 예를 들어, 제1 감지 신호(SS1)를

생성하고, 인체(100)의 접촉을 판단하고, 그리고 제2 감지 신호(SS2)를 생성하기 위한 구성 요소들에 공급되는

전력을 차단할 수 있다.

송신기(250)는 제1 제어기(260)의 제어에 응답하여 동작할 수 있다. 송신기(250)는 제1 제어기(260)로부터 제2[0034]

활성 신호(EN2)를 수신할 수 있다. 제2 상태(즉, 통신 상태)에서 제2 활성 신호(EN2)는 활성 상태(예를 들어,

제5 레벨의 전압)이고, 제1 상태(즉, 감지 상태)에서 제2 활성 신호(EN2)는 비활성 상태(예를 들어, 제6 레벨의

공개특허 10-2021-0052156

- 7 -



전압)일 수 있다.

제2 활성 신호(EN2)가 활성 상태가 되는 것에 응답하여, 송신기(250)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제2 활성[0035]

신호(EN2)가 비활성 상태가 되는 것에 응답하여, 송신기(250)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

활성 모드에서, 송신기(250)는 제1 제어기(260)로부터 제1 데이터 신호(DT1)를 수신할 수 있다. 송신기(250)는[0036]

제1 데이터 신호(DT1)를 인체 통신에 적합한 형태로 변조하여 제2 데이터 신호(DT2)를 생성할 수 있다. 송신기

(250)는 제2 데이터 신호(DT2)를 제1 스위치(230) 및 제1 매칭 회로(220)를 통해 제1 전극(210)으로 출력할 수

있다.

예를 들어, 제1 데이터 신호(DT1)는 고정된 정보를 포함할 수 있다. 제1 스위치(230)가 제2 상태(즉 통신 상[0037]

태)로 진입하고, 그리고 제2 활성 신호(EN2)가 활성 상태가 될 때마다, 송신기(250)는 동일한 정보를 포함하는

제2 데이터 신호(DT2)를 출력하도록 구성될 수 있다. 예시적으로, 송신기(250)는 제1 데이터 신호(DT1)를 제1

제어기(260)로부터 수신하는 대신 자체적으로 생성하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 송신기(250)는 제1 데이

터 신호(DT1)를 생성하기 위한 정보를 저장하는 저장소를 포함할 수 있다.

예시적으로, 활성 모드로 진입하는 것에 응답하여, 송신기(250)는 제2 데이터 신호(DT2)를 두 번 이상 반복적으[0038]

로 송신하도록 구성될 수 있다. 예시적으로, 제1 인체 통신 장치(200)가 인체 통신 시스템(10)에 두 개 이상 제

공될 때, 서로 다른 제1 인체 통신 장치들은 서로 다른 정보를 송신할 수 있다.

송신기(250)가 제2 데이터 신호(DT2)의 송신을 완료한 후에, 제1 제어기(260)의 제어에 따라, 제1 스위치(230)[0039]

는 제1 상태(즉 감지 상태)로 진입하고, 그리고 송신기(250)는 절전 모드로 진입할 수 있다. 절전 모드에서, 송

신기(250)는 활성 모드에서 소비되는 전력보다 더 적은 전력을 소비할 수 있다.

제1 제어기(260)는 제1 인체 통신 장치(200)의 동작들을 제어할 수 있다. 제1 제어기(260)는 제1 상태(감지 상[0040]

태)에서 인체(100)가 제1 전극(210)에 접촉하는 것에 응답하여 제2 상태(통신 상태)로 진입하여 제2 데이터 신

호(DT2)를 출력하고, 그리고 제1 상태(감지 상태)로 복귀하도록 제1 인체 통신 장치(200)를 제어할 수 있다.

제2 인체 통신 장치(300)는 제2 전극(310), 제2 매칭 회로(320), 제2 스위치(330), 제2 감지기(340), 수신기[0041]

(350), 그리고 제2 제어기(360)를 포함할 수 있다. 제2 전극(310)은 제2 인체 통신 장치(300)의 외부로 노출되

어 인체(100)와 접촉할 수 있다. 제2 전극(310)은 제2 인체 통신 장치(300)의 인체 통신을 가능하게 하는 단일

전극일 수 있다.

제2 매칭 회로(320)는 임피던스 매칭을 제공할 수 있다. 제2 매칭 회로(320)는 위에서 설명된 제1 매칭 회로[0042]

(220)와 동일하게 구성되고, 그리고 동일하게 동작할 수 있다.

제2 스위치(330)는 제2 매칭 회로(320)에 연결될 수 있다. 제2 스위치(330)는 제2 제어기(360)의 제어에 응답하[0043]

여 동작할 수 있다. 제2 스위치(330)는 제2 감지기(340) 및 수신기(350) 중 하나를 선택하고, 선택된 구성 요소

를 제2 매칭 회로(320)와 전기적으로 연결할 수 있다.

예를 들어, 제2 스위치(330)는 제1 상태(즉, 감지 상태)에서 제2 감지기(340)를 제2 매칭 회로(320)와 전기적으[0044]

로 연결할 수 있다. 제2 스위치(330)는 제2 상태(즉, 통신 상태)에서 수신기(350)를 제2 매칭 회로(320)와 전기

적으로 연결할 수 있다. 제2 상태는 통신 상태일 수 있다.

제2 감지기(340)는 제2 제어기(360)로부터 제3 활성 신호(EN3)를 수신할 수 있다. 제1 상태(즉, 감지 상태)에서[0045]

제3 활성 신호(EN3)는 활성 상태(예를 들어, 제1 레벨의 전압)이고, 제2 상태(즉, 통신 상태)에서 제3 활성 신

호(EN3)는 비활성 상태(예를 들어, 제2 레벨의 전압)일 수 있다.

제3 활성 신호(EN3)가 활성 상태가 되는 것에 응답하여, 제2 감지기(340)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제3[0046]

활성 신호(EN3)가 비활성 상태가 되는 것에 응답하여, 제2 감지기(340)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

제1 상태(즉, 감지 상태)에서, 제3 활성 신호(EN3)는 활성 상태일 수 있다. 즉, 제1 상태(즉, 감지 상태)에서,[0047]

제2 감지기(340)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제2 상태(즉, 통신 상태)에서, 제3 활성 신호(EN3)는 비활성

상태일 수 있다. 즉, 제2 상태(즉, 통신 상태)에서, 제2 감지기(340)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

제1 상태(즉, 감지 상태)에서, 제2 감지기(340)는 제2 스위치(330) 및 제2 매칭 회로(320)를 통해 제2 전극[0048]

(310)에 제3 감지 신호(SS3)를 출력할 수 있다. 제1 감지기(240)를 참조하여 설명된 바와 같이, 제2 감지기

(340)는 제2 전극(310)에 인체(100)가 접촉되었음이 판단될 때, 제4 감지 신호(SS4)를 비활성 상태(예를 들어,

제3 레벨의 전압)로부터 활성 상태(예를 들어, 제4 레벨의 전압)로 조절할 수 있다. 제4 감지 신호(SS4)는 제2
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제어기(360)로 전달될 수 있다.

수신기(350)는 제2 제어기(360)로부터 제4 활성 신호(EN4)를 수신할 수 있다. 제2 상태(즉, 통신 상태)에서 제4[0049]

활성 신호(EN4)는 활성 상태(예를 들어, 제5 레벨의 전압)이고, 제1 상태(즉, 감지 상태)에서 제4 활성 신호

(EN4)는 비활성 상태(예를 들어, 제6 레벨의 전압)일 수 있다.

제4 활성 신호(EN4)가 활성 상태가 되는 것에 응답하여, 수신기(350)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제4 활성[0050]

신호(EN4)가 비활성 상태가 되는 것에 응답하여, 수신기(350)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

제2 상태(즉, 통신 상태)에서, 제4 활성 신호(EN4)는 활성 상태일 수 있다. 즉, 제2 상태(즉, 통신 상태)에서,[0051]

수신기(350)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제1 상태(즉, 감지 상태)에서, 제4 활성 신호(EN4)는 비활성 상태

일 수 있다. 즉, 제1 상태(즉, 감지 상태)에서, 수신기(350)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

제2 상태(즉, 통신 상태)에서, 수신기(350)는 제2 스위치(330) 및 제2 매칭 회로(320)를 통해 제2 전극(310)으[0052]

로부터 제3 데이터 신호(DT3)를 수신할 수 있다. 수신기(350)는 제3 데이터 신호(DT3)를 복조하여 제4 데이터

신호(DT4)를 생성할 수 있다. 제4 데이터 신호(DT4)는 제2 제어기(360)로 출력되거나 또는 표시 장치, 스피커

등과 같이 사용자에게 정보를 제공하도록 구성된 인터페이스 장치를 통해 사용자에게 제공될 수 있다.

수신기(350)에서 제3 데이터 신호(DT3)(또는 제4 데이터 신호(DT4))가 수신되지 않는 유휴 시간이 제1 문턱 시[0053]

간보다 길어지면, 제2 제어기(360)의 제어에 따라, 제2 스위치(330)는 제1 상태(즉 감지 상태)로 진입하고, 그

리고 수신기(350)는 절전 모드로 진입할 수 있다. 절전 모드에서, 수신기(350)는 활성 모드에서 소비되는 전력

보다 더 적은 전력을 소비할 수 있다.

제2 제어기(360)는 제2 인체 통신 장치(300)의 동작들을 제어할 수 있다. 제2 제어기(360)는 제1 상태(감지 상[0054]

태)에서 인체(100)가 제1 전극(210)에 접촉하는 것에 응답하여 제2 상태(통신 상태)로 진입하여 제4 데이터 신

호(DT4)를 생성하고, 그리고 유휴 시간이 제1 문턱 시간보다 길어지면 제1 상태(감지 상태)로 복귀하도록 제2

인체 통신 장치(300)를 제어할 수 있다.

도 2는 도 1의 제1 인체 통신 장치(200)의 동작 방법을 보여주는 순서도이다. 도 1 및 도 2를 참조하면, S110[0055]

단계에서, 제1 인체 통신 장치(200)는 제1 상태(감지 상태)로 진입할 수 있다. 제1 상태(감지 상태)로 진입하는

것에 응답하여, S120 단계에서, 제1 인체 통신 장치(200)는 제1 감지기(240)를 제1 전극(210)에 전기적으로 연

결하고, 제1 감지기(240)를 활성 모드로 활성화하고, 그리고 송신기(250)를 절전 모드로 비활성화할 수 있다.

S130 단계에서, 제1 인체 통신 장치(200)는 제1 전극(210)에서 인체(100)의 접촉이 감지되는지 판단할 수 있다.[0056]

예를 들어, 제1 감지기(240)에서 감지되는 제1 감지 신호(SS1)의 포락선에 기반하여, 제1 감지기(240)는 인체

(100)의 접촉이 감지되는지 판단할 수 있다.

인체의 접촉이 감지되지 않으면, 제1 인체 통신 장치(200)는 감지 상태를 유지할 수 있다. 인체의 접촉이 감지[0057]

되면, S140 단계에서, 제1 인체 통신 장치(200)는 제2 상태(통신 상태)로 진입할 수 있다. 제2 상태(통신 상

태)로 진입하는 것에 응답하여, S150 단계에서, 제1 인체 통신 장치(200)는 송신기(250)를 제1 전극(210)에 전

기적으로 연결하고, 제1 감지기(240)를 절전 모드로 비활성화하고, 그리고 송신기(250)를 활성 모드로 활성화할

수 있다.

S160 단계에서, 제1 인체 통신 장치(200)는 제2 데이터 신호(DT2)를 제1 전극(210)으로 출력할 수 있다. 데이터[0058]

의 송신이 완료되면, 제1 인체 통신 장치(200)는 S110 단계에서 제1 상태(감지 상태)로 다시 진입할 수 있다.

즉, 제1 상태(감지 상태)에서 인체(100)의 접촉이 감지되는 것에 응답하여, 제1 인체 통신 장치(200)는 제2 상[0059]

태(통신 상태)로 진입하여 제2 데이터 신호(DT2)를 송신하고, 그리고 제1 상태(감지 상태)로 복귀하도록 구성될

수 있다.

예시적으로, 제1 감지기(240)는 송신기(250)의 주파수와 다른 주파수를 갖는 제1 감지 신호(SS1)를 이용하여 감[0060]

지를 수행할 수 있다. 통신의 품질을 높이기 위하여, 제1 매칭 회로(220)는 송신기(250)에 임피던스 매칭을 제

공하도록 구성될 수 있다. 제1 감지기(240)는 송신기(240)의 주파수보다 낮은 주파수를 갖는 제1 감지 신호

(SS1)를 사용함으로써, 제1 매칭 회로(220)가 제1 감지기(240)에 미치는 영향을 줄일(또는 최소화) 수 있다.

도 3은 도 1의 제2 인체 통신 장치(300)의 동작 방법을 보여주는 순서도이다. 도 1 및 도 3을 참조하면, 제1 인[0061]

체 통신 장치(200)의 구성 요소들이 제2 인체 통신 장치(300)의 대응하는 구성 요소들로 대체되는 것을 제외하

면, S210 단계 내지 S240 단계는 도 2의 S110 단계 내지 S140 단계와 동일하게 수행된다. 따라서, 중복되는 설
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명은 생략된다.

제2 상태(통신 상태)로 진입하는 것에 응답하여, S250 단계에서, 제2 인체 통신 장치(300)는 수신기(350)를 제2[0062]

전극(310)에 전기적으로 연결하고, 제2 감지기(340)를 절전 모드로 비활성화하고, 그리고 수신기(350)를 활성

모드로 활성화할 수 있다.

S260 단계에서, 제2 인체 통신 장치(300)는 제4 데이터 신호(DT4)의 수신을 대기할 수 있다. S270 단계에서, 제[0063]

2 인체 통신 장치(300)는 제4 데이터 신호(DT4)(또는 제3 데이터 신호(DT3))가 수신되지 않는 유휴 시간이 제1

문턱 시간보다 길어지는지 판단할 수 있다. 유휴 시간이 제1 문턱 시간보다 길어지면, 제2 인체 통신 장치(30

0)는 S210 단계에서 제1 상태(감지 상태)로 다시 진입할 수 있다.

즉, 제1 상태(감지 상태)에서 인체(100)의 접촉이 감지되는 것에 응답하여, 제2 인체 통신 장치(300)는 제2 상[0064]

태(통신 상태)로 진입하여 제4 데이터 신호(DT4)의 수신을 대기하고, 그리고 유휴 시간이 제1 문턱 시간보다 길

어지면 제1 상태(감지 상태)로 복귀할 수 있다.

제2 인체 통신 장치(300)가 인체(100)와 접촉한 상태로 제4 데이터 신호(DT4)가 지속적으로 수신되지 않으면,[0065]

제2 인체 통신 장치(300)는 제1 상태(감지 상태)와 제2 상태(통신 상태)의 사이를 주기적으로 천이할 수 있다.

예시적으로, 제2 감지기(340)는 수신기(350)의 주파수와 다른 주파수를 갖는 제3 감지 신호(SS3)를 이용하여 감[0066]

지를 수행할 수 있다. 통신의 품질을 높이기 위하여, 제2 매칭 회로(320)는 수신기(350)에 임피던스 매칭을 제

공하도록 구성될 수 있다. 제2 감지기(340)는 수신기(340)의 주파수보다 낮은 주파수를 갖는 제3 감지 신호

(SS3)를 사용함으로써, 제2 매칭 회로(320)가 제2 감지기(340)에 미치는 영향을 줄일(또는 최소화) 수 있다.

도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 인체 통신 시스템(20)을 보여준다. 도 4를 참조하면, 인체 통신 시스템[0067]

(20)은 인체(100) 및 제3 인체 통신 장치들(400)을 포함할 수 있다. 인체는 제3 인체 통신 장치들(400)의 통신

을 위한 매질일 수 있다. 도 1의 제1 인체 통신 장치(200) 및 제2 인체 통신 장치(300)와 달리, 제3 인체 통신

장치들(400)은 송신 및 수신을 포함하는 양방향 통신을 수행할 수 있다.

제3 인체 통신 장치들(400)의 각각은 제3 전극(410), 제3 매칭 회로(420), 제3 스위치(430), 제3 감지기(440),[0068]

송수신기(450), 그리고 제3 제어기(460)를 포함할 수 있다. 제3 전극(410)은 제3 인체 통신 장치들(400)의 각각

의 외부로 노출되어 인체(100)와 접촉할 수 있다. 제3 전극(410)은 제3 인체 통신 장치들(400)의 각각의 인체

통신을 가능하게 하는 단일 전극일 수 있다.

제3 매칭 회로(420)는 임피던스 매칭을 제공할 수 있다. 제3 매칭 회로(420)는 위에서 설명된 제1 매칭 회로[0069]

(220)와 동일하게 구성되고, 그리고 동일하게 동작할 수 있다.

제3 스위치(430)는 제3 매칭 회로(420)에 연결될 수 있다. 제3 스위치(430)는 제3 제어기(460)의 제어에 응답하[0070]

여 동작할 수 있다. 제3 스위치(430)는 제3 감지기(440) 및 송수신기(450) 중 하나를 선택하고, 선택된 구성 요

소를 제3 매칭 회로(420)와 전기적으로 연결할 수 있다.

예를 들어, 제3 스위치(430)는 제1 상태(즉, 감지 상태)에서 제3 감지기(440)를 제3 매칭 회로(420)와 전기적으[0071]

로 연결할 수 있다. 제3 스위치(430)는 제2 상태(즉, 통신 상태)에서 송수신기(450)를 제3 매칭 회로(420)와 전

기적으로 연결할 수 있다. 제2 상태는 통신 상태일 수 있다.

제3 감지기(440)는 제3 제어기(460)로부터 제5 활성 신호(EN5)를 수신할 수 있다. 제1 상태(즉, 감지 상태)에서[0072]

제5 활성 신호(EN5)는 활성 상태(예를 들어, 제1 레벨의 전압)이고, 제2 상태(즉, 통신 상태)에서 제5 활성 신

호(EN5)는 비활성 상태(예를 들어, 제2 레벨의 전압)일 수 있다.

제5 활성 신호(EN5)가 활성 상태가 되는 것에 응답하여, 제3 감지기(440)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제5[0073]

활성 신호(EN5)가 비활성 상태가 되는 것에 응답하여, 제3 감지기(440)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

제1 상태(즉, 감지 상태)에서, 제5 활성 신호(EN5)는 활성 상태일 수 있다. 즉, 제1 상태(즉, 감지 상태)에서,[0074]

제3 감지기(440)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제2 상태(즉, 통신 상태)에서, 제5 활성 신호(EN5)는 비활성

상태일 수 있다. 즉, 제2 상태(즉, 통신 상태)에서, 제3 감지기(440)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

제1 상태(즉, 감지 상태)에서, 제3 감지기(440)는 제3 스위치(430) 및 제3 매칭 회로(420)를 통해 제3 전극[0075]

(410)에 제5 감지 신호(SS5)를 출력할 수 있다. 제1 감지기(240)를 참조하여 설명된 바와 같이, 제3 감지기

(440)는 제3 전극(410)에 인체(100)가 접촉되었음이 판단될 때, 제6 감지 신호(SS6)를 비활성 상태(예를 들어,

제3 레벨의 전압)로부터 활성 상태(예를 들어, 제4 레벨의 전압)로 조절할 수 있다. 제6 감지 신호(SS6)는 제3
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제어기(460)로 전달될 수 있다.

송수신기(450)는 제3 제어기(460)로부터 제6 활성 신호(EN6)를 수신할 수 있다. 제2 상태(즉, 통신 상태)에서[0076]

제6 활성 신호(EN6)는 활성 상태(예를 들어, 제5 레벨의 전압)이고, 제1 상태(즉, 감지 상태)에서 제6 활성 신

호(EN6)는 비활성 상태(예를 들어, 제6 레벨의 전압)일 수 있다.

제6 활성 신호(EN6)가 활성 상태가 되는 것에 응답하여, 송수신기(450)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제6 활[0077]

성 신호(EN6)가 비활성 상태가 되는 것에 응답하여, 송수신기(450)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

제2 상태(즉, 통신 상태)에서, 제6 활성 신호(EN6)는 활성 상태일 수 있다. 즉, 제2 상태(즉, 통신 상태)에서,[0078]

송수신기(450)는 활성 모드로 진입할 수 있다. 제1 상태(즉, 감지 상태)에서, 제6 활성 신호(EN6)는 비활성 상

태일 수 있다. 즉, 제1 상태(즉, 감지 상태)에서, 송수신기(450)는 절전 모드로 진입할 수 있다.

제2 상태(즉, 통신 상태)에서, 송수신기(450)는 송신 및 수신을 수행할 수 있다. 송신 시에, 송수신기(450)는[0079]

제3 제어기(460)로부터 제5 데이터 신호(DT5)를 수신할 수 있다. 송수신기(450)는 제5 데이터 신호(DT5)를 복조

하여 제6 데이터 신호(DT6)를 생성할 수 있다. 송수신기(450)는 제6 데이터 신호(DT6)를 제3 스위치(430) 및 제

3 매칭 회로(420)를 통해 제3 전극(410)으로 출력할 수 있다.

수신 시에, 송수신기(450)는 제3 스위치(430) 및 제3 매칭 회로(420)를 통해 제3 전극(410)으로부터 제6 데이터[0080]

신호(DT6)를 수신할 수 있다. 송수신기(450)는 제6 데이터 신호(DT6)를 복조하여 제5 데이터 신호(DT5)를 생성

할 수 있다. 제5 데이터 신호(DT5)는 제3 제어기(460)로 출력되거나 또는 표시 장치, 스피커 등과 같이 사용자

에게 정보를 제공하도록 구성된 인터페이스 장치를 통해 사용자에게 제공될 수 있다.

송수신기(450)에서 제6 데이터 신호(DT6)(또는 제5 데이터 신호(DT5))가 송신되거나 수신되지 않는 유휴 시간이[0081]

제2 문턱 시간보다 길어지면, 제3 제어기(460)의 제어에 따라, 제3 스위치(430)는 제1 상태(즉 감지 상태)로 진

입하고, 그리고 송수신기(450)는 절전 모드로 진입할 수 있다. 절전 모드에서, 송수신기(450)는 활성 모드에서

소비되는 전력보다 더 적은 전력을 소비할 수 있다.

제3 제어기(460)는 제3 인체 통신 장치들(400)의 각각의 동작들을 제어할 수 있다. 제3 제어기(460)는 제1 상태[0082]

(감지 상태)에서 인체(100)가 제1 전극(210)에 접촉하는 것에 응답하여 제2 상태(통신 상태)로 진입하여 송신

또는 수신을 수행하고, 그리고 유휴 시간이 제2 문턱 시간보다 길어지면 제1 상태(감지 상태)로 복귀하도록 제3

인체 통신 장치들(400)의 각각을 제어할 수 있다.

도 5는 도 4의 제3 인체 통신 장치들(400)의 동작 방법을 보여주는 순서도이다. 도 4 및 도 5를 참조하면, 제1[0083]

인체 통신 장치(200)의 구성 요소들이 제3 인체 통신 장치들(400)의 대응하는 구성 요소들로 대체되는 것을 제

외하면, S310 단계 내지 S340 단계는 도 2의 S110 단계 내지 S140 단계와 동일하게 수행된다. 따라서, 중복되는

설명은 생략된다.

제2 상태(통신 상태)로 진입하는 것에 응답하여, S350 단계에서, 제3 인체 통신 장치들(400)은 송수신기(450)를[0084]

제3 전극(410)에 전기적으로 연결하고, 제3 감지기(440)를 절전 모드로 비활성화하고, 그리고 송수신기(450)를

활성 모드로 활성화할 수 있다.

S360 단계에서, 제3 인체 통신 장치들(400)은 제6 데이터 신호(DT6)를 송신 또는 수신할 수 있다. S370 단계에[0085]

서, 제3 인체 통신 장치들(400)은 제6 데이터 신호(DT6)(또는 제5 데이터 신호(DT5))가 송신 또는 수신되지 않

는 유휴 시간이 제2 문턱 시간보다 길어지는지 판단할 수 있다. 유휴 시간이 제2 문턱 시간보다 길어지면, 제3

인체 통신 장치들(400)은 S310 단계에서 제1 상태(감지 상태)로 다시 진입할 수 있다.

즉, 제1 상태(감지 상태)에서 인체(100)의 접촉이 감지되는 것에 응답하여, 제3 인체 통신 장치들(400)은 제2[0086]

상태(통신 상태)로 진입하여 제6 데이터 신호(DT6)를 송신 또는 수신하고, 그리고 유휴 시간이 제2 문턱 시간보

다 길어지면 제2 상태(감지 상태)로 복귀할 수 있다.

제3 인체 통신 장치들(400)이 인체(100)와 접촉한 상태로 제6 데이터 신호(DT6)(또는 제5 데이터 신호(DT5))가[0087]

지속적으로 송신 또는 수신되지 않으면, 제3 인체 통신 장치들(400)은 제1 상태(감지 상태)와 제2 상태(통신 상

태)의 사이를 주기적으로 천이할 수 있다.

예시적으로, 제3 감지기(440)는 송수신기(450)의 주파수와 다른 주파수를 갖는 제5 감지 신호(SS5)를 이용하여[0088]

감지를 수행할 수 있다. 통신의 품질을 높이기 위하여, 제3 매칭 회로(420)는 송수신기(450)에 임피던스 매칭을

제공하도록 구성될 수 있다. 제3 감지기(440)는 송수신기(440)의 주파수보다 낮은 주파수를 갖는 제5 감지 신호
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(SS5)를 사용함으로써, 제3 매칭 회로(420)가 제3 감지기(440)에 미치는 영향을 줄일(또는 최소화) 수 있다.

상술된 실시 예들에서, 제1, 제2, 제3 등의 용어들을 사용하여 본 발명의 기술적 사상에 따른 구성 요소들이 설[0089]

명되었다. 그러나 제1, 제2, 제3 등과 같은 용어들은 구성 요소들을 서로 구별하기 위해 사용되며, 본 발명을

한정하지 않는다. 예를 들어, 제1, 제2, 제3 등과 같은 용어들은 순서 또는 임의의 형태의 수치적 의미를 내포

하지 않는다.

상술된 실시 예들에서, 블록들을 사용하여 본 발명의 실시 예들에 따른 구성 요소들이 참조되었다. 블록들은 IC[0090]

(Integrated  Circuit),  ASIC  (Application  Specific  IC),  FPGA  (Field  Programmable  Gate  Array),  CPLD

(Complex Programmable Logic Device) 등과 같은 다양한 하드웨어 장치들, 하드웨어 장치들에서 구동되는 펌웨

어, 응용과 같은 소프트웨어, 또는 하드웨어 장치와 소프트웨어가 조합된 형태로 구현될 수 있다. 또한, 블록들

은 IC 내의 반도체 소자들로 구성되는 회로들 또는 IP(Intellectual Property)로 등록된 회로들을 포함할 수 있

다.

상술된 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 실시 예들이다. 본 발명은 상술된 실시 예들뿐만 아니라, 단[0091]

순하게 설계 변경되거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들 또한 포함할 것이다. 또한, 본 발명은 실시 예들을

이용하여 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 상술된 실시

예들에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들

에 의해 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

10: 인체 통신 시스템[0092]

100: 인체

200: 제1 인체 통신 장치

210: 제1 전극

220: 제1 매칭 회로

230: 제1 스위치

240: 제1 감지기

250: 송신기

260: 제1 제어기

300: 제2 인체 통신 장치

310: 제2 전극

320: 제2 매칭 회로

330: 제2 스위치

340: 제2 감지기

350: 수신기

360: 제2 제어기
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

복수의 타일형 전극들을 포함하며, 상기 복수의 타일형 전극들 각각은 위치 정보를 포함하는 고정형 통신 모듈;

제1 바디 채널을 통해 상기 복수의 타일형 전극들 중 제1 타일형 전극으로부터 상기 제1 타일형 전극에 포함된

제1 위치 정보를 수신하고, 제1 신원 정보를 포함하는 이동형 통신 모듈; 및

통신망을 통해 상기 이동형 통신 모듈로부터 상기 제1 위치 정보 및 상기 제1 신원 정보를 수신하고, 상기 수신

된 제1 위치 정보 및 상기 수신된 제1 신원 정보를 기반으로 제1 사용자의 제1 패턴 정보를 도출하는 서버를 포

함하되,

상기 고정형 통신 모듈은 상기 복수의 타일형 전극들 중 상기 제1 타일형 전극 및 제2 타일형 전극 사이에 삽입

되는 접지 전극을 더 포함하는 위치 및 신원 관리 시스템. 

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 접지 전극은 접지 전압을 갖는 위치 및 신원 관리 시스템.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

제2 바디 채널을 통해 상기 제1 타일형 전극으로부터 상기 제1 위치 정보를 수신하고, 상기 제1 신원 정보와 다

른 제2 신원 정보를 포함하는 제2 이동형 통신 모듈을 더 포함하고,

상기 서버는 상기 통신망을 통해 상기 제2 이동형 통신 모듈로부터 상기 제1 위치 정보 및 상기 제2 신원 정보

를 수신하고, 상기 수신된 제1 위치 정보 및 상기 수신된 제2 신원 정보를 기반으로 상기 제1 사용자와 다른 제

2 사용자의 제2 패턴 정보를 더 도출하도록 구성되고,

상기 제1 바디 채널은 상기 제1 사용자의 신체에 의해 형성된 인체 통신 채널이고, 상기 제2 바디 채널은 상기

제2 사용자의 신체에 의해 형성된 인체 통신 채널인 위치 및 신원 관리 시스템.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 서버는 제1 시간에 도출된 상기 제1 사용자의 상기 제1 패턴 정보를 저장하고, 제2 시간에 도출된 상기 제

1 사용자의 제2 패턴 정보를 저장하며, 상기 제1 패턴 정보 및 상기 제2 패턴 정보를 기반으로 상기 제1 사용자

의 신원을 판별하는 위치 및 신원 관리 시스템.

청구항 5 

보조 신원 정보를 보유하는 이동형 보조 모듈;

복수의 타일형 전극들을 포함하며, 상기 복수의 타일형 전극들 각각은 위치 정보를 포함하는 고정형 통신 모듈;

제1 바디 채널을 통해 상기 이동형 보조 모듈로부터 상기 보조 신원 정보를 수신하고, 제2 바디 채널을 통해 상

기 복수의 타일형 전극들 중 제1 타일형 전극으로부터 상기 제1 타일형 전극에 포함된 제1 위치 정보를 수신하

며, 신원 정보를 보유하는 이동형 통신 모듈; 및

상기 이동형 통신 모듈로부터 상기 보조 신원 정보, 상기 제1 위치 정보, 및 상기 신원 정보를 수신하고, 상기

수신된 보조 신원 정보, 상기 수신된 제1 위치 정보, 및 상기 수신된 신원 정보를 기반으로 사용자의 패턴 정보

를 도출하는 서버를 포함하되,
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상기 고정형 통신 모듈은 상기 복수의 타일형 전극들 사이에 삽입되는 접지 전극을 더 포함하는 위치 및 신원

관리 시스템.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 제1 바디 채널 및 상기 제2 바디 채널은 상기 사용자의 신체에 의해 형성된 인체 통신 채널인 위치 및 신

원 관리 시스템.

청구항 7 

제 5 항에 있어서,

상기 이동형 통신 모듈은 상기 신원 정보 및 수신된 상기 보조 신원 정보를 기반으로 신원 판별 정보를 도출하

는 위치 및 신원 관리 시스템.

청구항 8 

제 7 항에 있어서,

상기 이동형 통신 모듈은 상기 사용자에게 상기 신원 판별 정보를 출력하는 위치 및 신원 관리 시스템.

청구항 9 

제 7 항에 있어서,

상기 서버는 상기 이동형 통신 모듈로부터 상기 신원 판별 정보를 수신하고, 상기 서버의 관리자에게 상기 신원

판별 정보를 출력하는 위치 및 신원 관리 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 사용자의 위치 및 신원 정보 관리에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 인체통신을 기반으로 하는 위치[0001]

및 신원 관리 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

사용자의 위치를 파악하는 방법은 실외에 대한 것과 실내에 대한 것으로 분류될 수 있다. 실외에서 사용자의 위[0002]

치를 파악하는 경우, GPS(Global Positioning System), GIS(Geographic Information System) 등을 이용할 수

있다.  실내에서 사용자의 위치를 파악하는 경우, 초음파, RF(Radio  Frequency),  영상 처리 등을 이용할 수

있다.

다만, GPS를 이용하는 경우, 인공위성 신호를 수신해야 하므로 실내 및 지하에서 활용되기 어렵고, 오차의 범위[0003]

가 수 미터에 이르므로 정확한 위치를 파악하기 어렵다. 또한, 실내에서 위치를 파악하는 경우, 다중 경로, 인

식 범위 제한, 복수의 사용자들 간 위치 분별, 무선 신호 간섭 등의 문제가 있고, 별도의 알고리즘을 추가하더

라도 처리 시간이 지연되고 위치 파악에 대한 정확도가 감소하는 문제가 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상술된 기술적 과제를 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 신호 간 간섭이 억제되고 정확도가[0004]

향상된 위치 및 신원 관리 시스템을 제공하는 데 있다.  

과제의 해결 수단

본 발명의 하나의 실시 예에 따른 위치 및 신원 관리 시스템은, 복수의 타일형 전극들을 포함하며, 상기 복수의[0005]

타일형 전극들 각각은 위치 정보를 포함하는 고정형 통신 모듈; 제1 바디 채널을 통해 상기 복수의 타일형 전극

들 중 제1 타일형 전극으로부터 상기 제1 타일형 전극에 포함된 제1 위치 정보를 수신하고, 제1 신원 정보를 포
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함하는 이동형 통신 모듈; 및 통신망을 통해 상기 이동형 통신 모듈로부터 상기 제1 위치 정보 및 상기 제1 신

원 정보를 수신하고, 상기 수신된 제1 위치 정보 및 상기 수신된 제1 신원 정보를 기반으로 제1 사용자의 제1

패턴 정보를 도출하는 서버를 포함한다. 

예시적인 실시 예에서, 상기 고정형 통신 모듈은 상기 복수의 타일형 전극들 중 상기 제1 타일형 전극 및 제2[0006]

타일형 전극 사이에 삽입되는 접지 전극을 더 포함한다.

예시적인 실시 예에서, 위치 및 신원 관리 시스템은 제2 바디 채널을 통해 상기 제1 타일형 전극으로부터 상기[0007]

제1 위치 정보를 수신하고, 상기 제1 신원 정보와 다른 제2 신원 정보를 포함하는 제2 이동형 통신 모듈을 더

포함하고, 상기 서버는 상기 통신망을 통해 상기 제2 이동형 통신 모듈로부터 상기 제1 위치 정보 및 상기 제2

신원 정보를 수신하고, 상기 수신된 제1 위치 정보 및 상기 수신된 제2 신원 정보를 기반으로 상기 제1 사용자

와 다른 제2 사용자의 제2 패턴 정보를 더 도출하도록 구성되고, 상기 제1 바디 채널은 상기 제1 사용자의 신체

에 의해 형성된 인체 통신 채널이고, 상기 제2 바디 채널은 상기 제2 사용자의 신체에 의해 형성된 인체 통신

채널이다.

 예시적인 실시 예에서, 상기 서버는 제1 시간에 도출된 상기 제1 사용자의 상기 제1 패턴 정보를 저장하고, 제[0008]

2 시간에 도출된 상기 제1 사용자의 제2 패턴 정보를 저장하며, 상기 제1 패턴 정보 및 상기 제2 패턴 정보를

기반으로 상기 제1 사용자의 신원을 판별한다.

본 발명의 실시 예에 따른 위치 및 신원 관리 시스템은 보조 신원 정보를 보유하는 이동형 보조 모듈; 복수의[0009]

타일형 전극들을 포함하며, 상기 복수의 타일형 전극들 각각은 위치 정보를 포함하는 고정형 통신 모듈; 제1 바

디 채널을 통해 상기 이동형 보조 모듈로부터 상기 보조 신원 정보를 수신하고, 제2 바디 채널을 통해 상기 복

수의 타일형 전극들 중 제1 타일형 전극으로부터 상기 제1 타일형 전극에 포함된 제1 위치 정보를 수신하며, 신

원 정보를 보유하는 이동형 통신 모듈; 및 상기 이동형 통신 모듈로부터 상기 보조 신원 정보, 상기 제1 위치

정보, 및 상기 신원 정보를 수신하고, 상기 수신된 보조 신원 정보, 상기 수신된 제1 위치 정보, 및 상기 수신

된 신원 정보를 기반으로 사용자의 패턴 정보를 도출하는 서버를 포함하는 위치 및 신원 관리 시스템을 포함한

다.

예시적인 실시 예에서, 상기 제1 바디 채널 및 상기 제2 바디 채널은 상기 사용자의 신체에 의해 형성된 인체[0010]

통신 채널이다.

예시적인 실시 예에서, 상기 이동형 통신 모듈은 상기 신원 정보 및 수신된 상기 보조 신원 정보를 기반으로 신[0011]

원 판별 정보를 도출한다.

예시적인 실시 예에서, 상기 이동형 통신 모듈은 상기 사용자에게 상기 신원 판별 정보를 출력하는 위치 및 신[0012]

원 관리 시스템.

예시적인 실시 예에서, 상기 서버는 상기 이동형 통신 모듈로부터 상기 신원 판별 정보를 수신하고, 상기 서버[0013]

의 관리자에게 상기 신원 판별 정보를 출력한다.

발명의 효과

본 발명의 실시 예에 따른 위치 및 신원 관리 시스템은 위치 파악의 정확성이 향상될 수 있고, 신호 간 간섭이[0014]

억제될 수 있다.

또한, 본 발명의 실시 예에 따른 위치 및 신원 관리 시스템은 보안이 향상될 수 있고, 정보 처리 시간이 단축될[0015]

수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 위치 및 신원 관리 시스템을 보여주는 도면이다.[0016]

도 2는 도 1의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 블록도이다.

도 3은 도 2의 동작을 설명하는 순서도이다.

도 4는 도 1의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 블록도이다.

도 5는 도 4의 동작을 설명하는 순서도이다.
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도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 위치 및 신원 관리 시스템을 보여주는 도면이다.

도 7은 도 6의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 블록도이다.

도 8은 도 7의 동작을 예시적으로 설명하는 순서도이다.

도 9는 도 6의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 블록도이다.

도 10은 도 9의 동작을 예시적으로 설명하는 순서도이다.

도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 보여주는 블록도이다.

도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 위치 및 신원 관리 시스템을 보여주는 도면이다.

도 13은 도 12의 고정형 통신 모듈을 예시적으로 설명하는 도면이다.

도 14는 도 12의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 설명하는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

아래에서는, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로, 본 발[0017]

명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재될 것이다.

이하의 도면들 또는 상세한 설명에서의 모듈들은 도면에 도시되거나 또는 상세한 설명에 기재된 구성 요소 이외[0018]

에 다른 것들과 연결될 수 있다. 모듈들 또는 구성 요소들 사이의 연결은 각각 직접적 또는 비직접적일 수

있다. 모듈들 또는 구성 요소들 사이의 연결은 각각 통신에 의한 연결이거나 또는 물리적인 접속일 수 있다.

 상세한 설명에서 사용되는 부 또는 유닛(unit), 모듈(module), 계층(layer) 등의 용어를 참조하여 설명되는 구[0019]

성 요소들은 소프트웨어, 또는 하드웨어, 또는 그것들의 조합의 형태로 구현될 수 있다. 예시적으로, 소프트웨

어는 기계 코드, 펌웨어, 임베디드 코드, 및 에플리케이션 소프트웨어일 수 있다. 예를 들어, 하드웨어는 전기

회로, 전자 회로, 프로세서, 컴퓨터, 집적 회로 코어들, 압력 센서, 관성 센서, 멤즈(Micro Electro Mechanical

System; MEMS), 수동 소자, 또는 그것들의 조합을 포함할 수 있다.

도 1은 위치 및 신원 관리 시스템을 보여주는 도면이다. 도 1을 참조하면, 위치 및 신원 관리 시스템(100)는 고[0020]

정형 통신 모듈(110), 이동형 통신 모듈(130), 및 서버(140)를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면,

위치 및 신원 관리 시스템(100)의 사용자는 고정형 통신 모듈(110)과 이동형 통신 모듈(130)간 인체통신에 활용

되는 바디 채널(120)을 제공할 수 있다.

고정형 통신 모듈(110)은 고유한 위치 정보를 보유할 수 있다. 또한, 고정형 통신 모듈(110)은 바디 채널(120)[0021]

을 통해서 이동형 통신 모듈(130)과 통신할 수 있고, 통신망(예를 들어, 케이블)을 통해서 서버(140)와 통신할

수 있다. 위치 정보는 고정형 통신 모듈(110)이 위치하는 주소 또는 좌표를 포함할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 고정형 통신 모듈(110)은 타일, 카펫, 블록, 덮개, 및 마루 등과 같이 바닥에 설치 가능[0022]

한 형태의 모듈일 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 고정형 통신 모듈(110)은 작업장, 사업장, 사무실, 집, 보안

구역, 및 위험지역 등과 같이 특정 지역에 설치 가능한 모듈일 수 있다. 

바디 채널(120)은 고정형 통신 모듈(110)과 이동형 통신 모듈(130)간 인체통신에 활용되는 채널일 수 있다. 예[0023]

를 들어, 바디 채널(120)은 사용자 신체의 일부를 매질로 하여 형성되는 채널일 수 있다. 

예시적인 실시 예에서, 바디 채널(120)은 고정형 통신 모듈(110)에서 출력된 사용자 위치 정보를 이동형 통신[0024]

모듈(130)로 전달하는 채널일 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 바디 채널(120)은 이동형 통신 모듈(130)에서 출

력된 사용자 신원 정보를 고정형 통신 모듈(110)로 전달하는 채널일 수 있다. 

이동형 통신 모듈(130)은 사용자의 신원 정보를 보유할 수 있다. 또한, 이동형 통신 모듈(130)은 바디 채널[0025]

(120)을 통해서 고정형 통신 모듈(110)과 통신할 수 있고, 무선 통신망을 통해서 서버(140)와 통신할 수 있다.

신원 정보는 다른 사용자와 구별되는 사용자의 신원(예를 들어, 사용자의 고유 ID) 정보를 포함할 수 있다.

본 발명의 실시 예에서, 사용자는 이동형 통신 모듈(130)을 휴대할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 이동형 통[0026]

신 모듈(130)은 스마트 폰, 스마트 워치, 웨어러블(Wearable) 디바이스, PDA, 및 무전기 등과 같은 휴대용 단말

일 수 있다. 

서버(140)는 사용자의 위치 정보 및 사용자의 신원 정보를 관리할 수 있다. 예를 들어, 서버(140)는 고정형 통[0027]
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신 모듈(110) 또는 이동형 통신 모듈(130)로부터 사용자의 위치 및 신원 정보를 수신할 수 있고, 수신된 위치

및 신원 정보를 기반으로 패턴 정보를 도출할 수 있다. 서버(140)의 관리자는 도출된 패턴 정보를 확인할 수 있

다.

예시적인 실시 예에서, 서버(140)는 수신된 정보들을 기반으로, 근무 장소에서 근무자들이 근무한 시간에 대한[0028]

특정 패턴 정보를 도출할 수 있다. 또한, 예시적인 실시 예에서, 서버(140)는 수신된 정보들을 기반으로, 특정

공간에서 사고가 발생했을 때 사용자가 대피하였는지 여부에 대한 특정 패턴 정보를 도출할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 서버(140)는 수신된 정보들을 기반으로, 특정 사용자가 오후 10시에 고정형 통신 모듈[0029]

(110) 상에 위치했으나 오후 3시에 고정형 통신 모듈(110) 상에 위치하지 않았다는 특정 패턴 정보를 도출할 수

있다. 서버(140)의 관리자는 도출된 특정 패턴 정보를 확인할 수 있다. 

도 2는 도 1의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 블록도이다. 도 2를 참조하면, 위치 및[0030]

신원 관리 시스템(100)은 고정형 통신 모듈(110), 이동형 통신 모듈(130), 및 서버(140)를 포함할 수 있다. 설

명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

고정형 통신 모듈(110)은 인체통신에서 송신 모듈로 활용될 수 있다. 좀 더 상세하게는, 고정형 통신 모듈(11[0031]

0)은 고유한 위치 정보(PS)를 보유할 수 있고, 위치 정보(PS)를 출력할 수 있다. 출력되는 위치 정보(PS)는 인

체통신을 기반으로 전달될 수 있고, 바디 채널(120)을 통해서 이동형 통신 모듈(130)로 전달될 수 있다. 

이동형 통신 모듈(130)은 인체통신에서 수신 모듈로 활용될 수 있고, 서버(140)와의 통신에서 송신 모듈로 활용[0032]

될 수 있다. 좀 더 상세하게는, 이동형 통신 모듈(130)은 신원 정보(ID)를 보유할 수 있고, 고정형 통신 모듈

(110)로부터 위치 정보(PS)를 수신할 수 있으며, 위치 및 신원 정보(PNI)를 서버(140)로 출력할 수 있다.

이동형 통신 모듈(130)에서 출력되는 위치 및 신원 정보(PNI)는 위치 정보(PS)를 포함할 수 있고, 신원 정보[0033]

(ID)를 포함할 수 있다. 또한, 이동형 통신 모듈(130)에서 출력되는 위치 및 신원 정보(PNI)는 무선 통신망을

통해서 서버(140)로 전달될 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 무선 통신망은 와이파이(WiFi), 로라(LoRa), 블루

투스(Bluetooth), LTE, 및 5G 중 어느 하나일 수 있다.

서버(140)는 이동형 통신 모듈(130)에서 출력된 위치 및 신원 정보(PNI)를 수신할 수 있다. 좀 더 상세하게는,[0034]

서버(140)는 수신된 위치 및 신원 정보(PNI)를 저장할 수 있다. 서버(140)는 수신된 위치 및 신원 정보(PNI)를

기반으로 사용자에 대한 특정 정보를 도출할 수 있다. 서버(140)의 관리자는 저장된 신윈 및 위치 정보(PNI) 또

는 사용자에 대해서 도출된 특정 정보를 확인할 수 있다.

상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 이동형 통신 모듈(130)이 서버(140)로 신원 및 위치 정보(PN[0035]

I)를 출력하는 위치 및 신원 관리 시스템이 제공될 수 있다.

도 3은 도 2의 동작을 설명하는 순서도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 3의 순서도에 따른 동작은 도 2의 위치[0036]

및 신원 관리 시스템(100)을 참조하여 설명된다. 도 2 및 도 3을 참조하면, S110 단계에서, 고정형 통신 모듈

(110)은 위치 정보(PS)를 이동형 통신 모듈(130)로 출력할 수 있다. 이 때, 출력되는 위치 정보(PS)는 인체통신

을 기반으로 전달될 수 있고, 바디 채널(120)을 통해서 전달될 수 있다.

S111 단계에서, 이동형 통신 모듈(130)은 서버(140)로 위치 및 신원 정보(PNI)를 출력할 수 있다. 출력된 위치[0037]

및 신원 정보(PNI)는 고정형 통신 모듈(110)로부터 수신된 위치 정보(PS)  및  내장된 신원정보를 포함할 수

있다.

S112 단계에서, 서버(140)는 수신된 위치 및 신원 정보(PNI)를 관리할 수 있다. 좀 더 상세하게는, 수신된 위치[0038]

및 신원 정보(PNI)를 저장할 수 있고, 수신된 위치 및 신원 정보(PNI)를 기반으로 특정 정보를 도출할 수 있다.

도 4는 도 1의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 블록도이다. 도 4를 참조하면, 위치 및[0039]

신원 관리 시스템(100)은 고정형 통신 모듈(110), 이동형 통신 모듈(130), 및 서버(140)를 포함할 수 있다. 설

명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

이동형 통신 모듈(130)은 인체통신에서 송신 모듈로 활용될 수 있다. 좀 더 상세하게는, 이동형 통신 모듈(13[0040]

0)은 사용자의 신원 정보(ID)를 보유할 수 있고, 신원 정보(ID)를 출력할 수 있다. 출력되는 신원 정보(ID)는

인체통신을 기반으로 전달될 수 있고, 바디 채널(120)을 통해서 고정형 통신 모듈(110)로 전달될 수 있다.

고정형 통신 모듈(110)은 인체통신에서 수신 모듈로 활용될 수 있고, 서버(140)와의 통신에서 송신 모듈로 활용[0041]

될 수 있다. 좀 더 상세하게는, 고정형 통신 모듈(110)은 위치 정보(PS)를 보유할 수 있고, 이동형 통신 모듈
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(130)로부터 신원 정보(ID)를 수신할 수 있으며, 위치 및 신원 정보(PNI)를 서버(140)로 출력할 수 있다. 이

때, 출력되는 위치 및 신원 정보(PNI)는 위치 정보(PS)를 포함할 수 있고, 신원 정보(ID)를 포함할 수 있다.

상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 고정형 통신 모듈(110)이 서버(140)로 신원 및 위치 정보(PN[0042]

I)를 출력하는 위치 및 신원 관리 시스템이 제공될 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 고정형 통신 모듈(110)은

건물 내부 공간에 설치될 수 있고, 유선으로 전력을 공급받을 수 있다. 즉, 서버(140)와의 통신에서 고정형 통

신 모듈(110)이 송신 모듈로 활용되면, 전력 공급이 안정적인 위치 및 신원 관리 시스템이 제공될 수 있다.

도 5는 도 4의 동작을 설명하는 순서도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 5의 순서도에 따른 동작은 도 4의 위치[0043]

및 신원 관리 시스템(100)을 참조하여 설명된다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세

한 설명은 생략된다.

도 4 및 도 5를 참조하면, S120 단계에서, 이동형 통신 모듈(130)은 신원 정보(ID)를 고정형 통신 모듈(110)로[0044]

출력할 수 있다. 이 때, 출력되는 신원 정보(ID)는 인체통신을 기반으로 전달될 수 있고, 바디 채널(120)을 통

해서 전달될 수 있다. S121 단계에서, 고정형 통신 모듈(110)은 서버(140)로 위치 및 신원 정보(PNI)를 출력할

수 있다. 

도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 위치 및 신원 관리 시스템을 보여주는 도면이다. 도 6을 참조하면, 위치 및[0045]

신원 관리 시스템(200)은 고정형 통신 모듈(210),  이동형 통신 모듈(230), 이동형 보조 모듈(240), 및 서버

(250)를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

이동형 보조 모듈(240)은 사용자의 보조 신원 정보를 보유할 수 있다. 또한, 이동형 보조 모듈(240)은 바디 채[0046]

널(220)을 통해서 이동형 통신 모듈(230)과 통신할 수 있다. 보조 신원 정보는 이동형 통신 모듈(230)의 신원

정보와 다른 정보일 수 있고, 사용자의 신원과 관련된 정보를 포함할 수 있다.

본 발명의 실시 예에서, 사용자는 이동형 보조 모듈(240)을 휴대할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 이동형 보[0047]

조 모듈(240)은 사업장에서 외부 방문자에게 제공되는 태그 형식의 모듈일 수 있다. 

이동형 통신 모듈(230)은 사용자의 신원 정보를 보유할 수 있다. 또한, 이동형 통신 모듈(230)은 내장된 신원[0048]

정보 및 이동형 보조 모듈(240)로부터 수신된 보조 신원 정보를 기반으로 사용자의 신원에 대한 특정 정보를 도

출할 수 있다. 특정 정보는 신원 및 보조 신원의 일치 여부를 판별하는 신원 판별 정보를 포함할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 근무자가 착용한 시계는 이동형 통신 모듈(230)일 수 있으며, 작업복 안쪽에 부착된 태[0049]

그는 이동형 보조 모듈(240)일 수 있다. 근무자가 다른 근무자의 작업복을 착용하는 경우, 시계는 근무자의 신

원 정보와 태그에 내장된 신원 정보를 비교하여, 근무자가 다른 근무자의 작업복을 착용했다는 특정 정보를 도

출할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 이동형 통신 모듈(230)인 시계에서 근무자가 다른 근무자의 작업복을 착용했다는 특정[0050]

정보가 도출되는 경우, 시계는 경고 알람을 출력하는 형태로 부적절한 작업복을 착용했다는 정보를 근무자에게

전달할 수 있다. 

예시적인 실시 예에서, 이동형 통신 모듈(230)인 시계에서 근무자가 다른 근무자의 작업복을 착용했다는 특정[0051]

정보가 도출되는 경우, 시계는 서버(250)로 특정 정보를 송신할 수 있다. 서버(250)는 수신된 특정 정보를 서버

(250)의 관리자에게 출력할 수 있다.

상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 신원 정보 및 보조 신원 정보를 기반으로 특정 정보를 도출할[0052]

수 있으므로, 사용자에 대한 상세한 정보를 얻을 수 있는 위치 및 신원 관리 시스템이 제공될 수 있다.

도 7은 도 6의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 블록도이다. 도 7을 참조하면, 위치 및[0053]

신원 관리 시스템(200)은 고정형 통신 모듈(210),  이동형 통신 모듈(230), 이동형 보조 모듈(240), 및 서버

(250)를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

고정형 통신 모듈(210)은 인체통신을 기반으로 위치 정보(PS)를 이동형 통신 모듈(230)로 출력할 수 있다. 좀[0054]

더 상세하게는, 고정형 통신 모듈(210)은 송신 모듈로 동작할 수 있다. 이동형 통신 모듈(230)은 수신 모듈로

동작할 수 있다. 고정형 통신 모듈(210)에서 출력된 위치 정보(PS)는 제2 채널(222)을 통해서 이동형 통신 모듈

(230)로 전달될 수 있다.

바디 채널(220)은 위치 및 신원 관리 시스템(200)에서 인체통신에 활용되는 채널일 수 있다. 좀 더 상세하게는,[0055]

바디 채널(220)은 제1 채널(221) 및 제2 채널(222)을 포함할 수 있다. 제1 채널(221)은 이동형 보조 모듈(240)
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과 이동형 통신 모듈(230)간 인체통신에 활용되는 채널일 수 있다. 제2 채널(222)은 고정형 통신 모듈(210)과

이동형 통신 모듈(230)간 인체통신에 활용되는 채널일 수 있다.

이동형  보조  모듈(240)은  인체통신을  기반으로 보조 신원 정보(SID)를 이동형 통신 모듈(230)로 출력할 수[0056]

있다. 좀 더 상세하게는, 이동형 보조 모듈(240)은 송신 모듈로 동작할 수 있다. 이동형 통신 모듈(230)은 수신

모듈로 동작할 수 있다. 이동형 보조 모듈(240)에서 출력된 보조 신원 정보(SID)는 제1 채널(221)을 통해서 이

동형 통신 모듈(230)로 전달될 수 있다.

이동형 통신 모듈(230)은 위치 정보(PS)를 수신할 수 있고, 보조 신원 정보(SID)를 수신할 수 있으며, 위치 및[0057]

신원 정보(PNI)를 서버(250)로 출력할 수 있다. 출력되는 위치 및 신원 정보(PNI)는 위치 정보(PS), 보조 신원

정보(SID), 및 이동형 통신 모듈(230)에 내장된 신원 정보(ID)를 포함할 수 있고, 수신된 정보들(PS, SID)을 기

반으로 도출된 특정 정보를 포함할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 근무장소에 고정형 통신 모듈(210)이 설치되었을 수 있다. 근무자가 착용한 시계는 이동[0058]

형 통신 모듈(230)일 수 있다. 작업복 안쪽에 부착된 태그는 이동형 보조 모듈(240)일 수 있다. 만약, 근무자가

근무장소에 적합하지 않은 작업복을 착용하는 경우, 시계는 태그에 내장된 정보 및 근무장소에 대한 정보를 기

반으로 근무자가 부적절한 작업복을 착용했다는 특정 정보를 도출할 수 있다.

상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 보조 신원 정보(SID) 및 위치 정보(PS)를 수신한 이동형 통신[0059]

모듈(230)이 서버(250)에 위치 및 신원 정보(PNI)를 출력하는 위치 및 신원 관리 시스템(200)이 제공될 수

있다.

도 8은 도 7의 동작을 예시적으로 설명하는 순서도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 8의 순서도에 따른 동작은[0060]

도 7의 위치 및 신원 관리 시스템(200)을 참조하여 설명된다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들

에 대한 상세한 설명은 생략된다.

도 7 및 도 8을 참조하면, S210 단계에서, 이동형 보조 모듈(240)은 제1 채널(221)을 통해서 보조 신원 정보[0061]

(SID)를 이동형 통신 모듈(230)로 출력할 수 있다. S211 단계에서, 이동형 통신 모듈(230)은 내장된 신원 정보

(ID)와 수신된 보조 신원 정보(SID)를 비교할 수 있다. 비교 결과 신원이 일치하지 않으면, S212 단계에서, 사

용자에게 경고 알람을 출력할 수 있다.

S213 단계에서, 고정형 통신 모듈(210)은 제2 채널(222)을 통해서 위치 정보(PS)를 이동형 통신 모듈(230)로 출[0062]

력할 수 있다. S214  단계에서, 이동형 통신 모듈(230)은 서버(250)로 위치 및 신원 정보(PNI)를 출력할 수

있다. S215 단계에서, 서버(250)는 수신된 위치 및 신원 정보(PNI)를 관리할 수 있다.

도 8에 도시되지는 않았으나, 본 발명의 실시 예에 따르면, 위치 정보(PS)는 보조 신원 정보(SID)보다 우선하여[0063]

처리될 수 있다. 좀 더 상세하게는, S213 단계가 수행된 후, S210 단계가 수행될 수 있다. 이 후, S211 단계에

서, 이동형 통신 모듈(230)은 보조 신원 정보(SID)와 신원 정보(ID)를 비교할 수 있다. 보조 신원 정보(SID)와

신원 정보(ID)가 일치하면, S213 단계가 수행될 수 있다. 만약, 보조 신원 정보(SID)와 신원 정보(ID)가 일치하

지 않으면, S212 단계가 수행된 후, S213 단계가 수행될 수 있다. S213 단계가 수행된 후, S215 단계가 수행될

수 있다.

도 9는 도 6의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 블록도이다. 도 9를 참조하면, 위치 및[0064]

신원 관리 시스템(200)은 고정형 통신 모듈(210),  이동형 통신 모듈(230), 이동형 보조 모듈(240), 및 서버

(250)를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

이동형 통신 모듈(230)은 이동형 보조 모듈(240)로부터 보조 신원 정보(SID)를 수신할 수 있고, 고정형 통신 모[0065]

듈(210)로 신원 정보(ID)를 출력할 수 있다. 신원 정보(ID)는 수신된 보조 신원 정보(SID)를 포함할 수 있고,

이동형 통신 모듈(230)에 내장된 신원 정보를 포함할 수 있으며, 수신된 보조 신원 정보(SID)를 기반으로 도출

된 특정 정보를 포함할 수 있다.

또한,  이동형  통신  모듈(230)은  인체통신을 기반으로 신원 정보(ID)를 고정형 통신 모듈(210)로 출력할 수[0066]

있다. 좀 더 상세하게는, 이동형 통신 모듈(230)은 송신 모듈로 동작할 수 있다. 고정형 통신 모듈(210)은 수신

모듈로 동작할 수 있다. 이동형 통신 모듈(230)에서 출력된 신원 정보(ID)는 제2 채널(222)을 통해서 고정형 통

신 모듈(210)로 전달될 수 있다.

상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 보조 신원 정보(SID)를 포함하는 신원 정보(ID)를 수신한 고정[0067]

형 통신 모듈(210)이 서버(250)에 위치 및 신원 정보(PNI)를 출력하는 위치 및 신원 관리 시스템(200)이 제공될
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수 있다.

도 10은 도 9의 동작을 예시적으로 설명하는 순서도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 10의 순서도에 따른 동작은[0068]

도 9의 위치 및 신원 관리 시스템(200)을 참조하여 설명된다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들

에 대한 상세한 설명은 생략된다.

도 9 및 도 10을 참조하면, S223 단계에서, 이동형 통신 모듈(230)은 제2 채널(222)을 통해서 신원 정보(ID)를[0069]

고정형 통신 모듈(210)로 출력할 수 있다. 신원 정보(ID)는 이동형 보조 모듈(240)에서 출력된 보조 신원 정보

(SID), 이동형 통신 모듈(230)에 내장된 신원 정보(ID), 및 보조 신원 정보(SID)를 기반으로 도출된 특정 정보

를 포함할 수 있다. S224 단계에서, 고정형 통신 모듈(210)은 서버(250)로 위치 및 신원 정보(PNI)를 출력할 수

있다.

상술된 바와 같이, 신원 정보(ID)는 보조 신원 정보(SID)를 포함하므로, 신원 정보(ID)를 송신하는 단계(S223)[0070]

는 보조 신원 정보(SID)를 송신하는 단계(S220) 이후에 수행될 수 있다.

도  11은  본  발명의  실시  예에  따른  위치  및  신원  관리  시스템의  동작을  보여주는  블록도이다.  도  11을[0071]

참조하면, 위치 및 신원 관리 시스템(300)은 고정형 통신 모듈(310), 서버(350), 제1 이동형 통신 모듈(360),

및 제2 이동형 통신 모듈(370)을 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세

한 설명은 생략된다.

고정형 통신 모듈(310)은 위치 정보(PS)를 보유할 수 있다. 고정형 통신 모듈(310)은 제1 이동형 통신 모듈[0072]

(360), 제2 이동형 통신 모듈(370), 및 서버(350)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 고정형 통신 모듈(310)은 위치

정보(PS)를 제1 이동형 통신 모듈(360) 또는 제2 이동형 통신 모듈(370)로 출력할 수 있다.

바디 채널(320)은 위치 및 신원 관리 시스템(300)에서 인체통신에 활용되는 채널일 수 있다. 좀 더 상세하게는,[0073]

바디 채널(220)은 제1 채널(323) 및 제2 채널(324)을 포함할 수 있다. 제1 채널(323)은 제1 이동형 통신 모듈

(360)과 고정형 통신 모듈(310)간 인체통신에 활용되는 채널일 수 있다. 제2 채널(324)은 제2 이동형 통신 모듈

(370)과 고정형 통신 모듈(310)간 인체통신에 활용되는 채널일 수 있다.

제1 이동형 통신 모듈(360)은 제1 신원 정보(ID1)를 보유할 수 있다. 제1 이동형 통신 모듈(360)은 고정형 통신[0074]

모듈(310), 제2 이동형 통신 모듈(370), 및 서버(350)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 제1 이동형 통신 모듈

(360)은 제1 신원 정보(ID1)를 고정형 통신 모듈(310) 또는 제2 이동형 통신 모듈(370)로 출력할 수 있다.

제2 이동형 통신 모듈(370)은 제2 신원 정보(ID2)를 보유할 수 있다. 제2 이동형 통신 모듈(370)은 고정형 통신[0075]

모듈(310), 제1 이동형 통신 모듈(360), 및 서버(350)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 제2 이동형 통신 모듈

(370)은 제2 신원 정보(ID2)를 고정형 통신 모듈(310) 또는 제1 이동형 통신 모듈(360)로 출력할 수 있다.

제1 이동형 통신 모듈(360)과 제2 이동형 통신 모듈(370)간 구현되는 통신은 유선통신, 무선통신, 및 인체통신[0076]

중 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 제1 이동형 통신 모듈(360)과 제2 이동형 통신 모듈(370)간 구현되는 통신

이 인체통신인 경우, 도 11에 도시되지는 않았으나, 바디 채널(320)은 다른 채널(예를 들어, 제3 채널)을 더 포

함할 수 있다.

이 경우, 제1 이동형 통신 모듈(360)은 다른 채널(예를 들어, 제3 채널)을 통해서 제2 이동형 통신 모듈(370)로[0077]

제1 신원 정보(ID1)를 출력할 수 있다. 또한, 제2 이동형 통신 모듈(370)은 다른 채널(예를 들어, 제3 채널)을

통해서 제1 이동형 통신 모듈(360)로 제2 신원 정보(ID2)를 출력할 수 있다. 

상술된 바와 같이, 모듈들(310, 360, 370) 각각은 내장된 정보를 통신 가능한 다른 모듈로 출력할 수 있으므로,[0078]

모듈들(310, 360, 370) 중 어느 하나는 제1 신원 정보(ID1), 제2 신원 정보(ID2), 및 위치 정보(PS)를 모두 포

함할 수 있다. 모든 정보들(ID1, ID2, PS)을 포함하는 모듈(예를 들어, 제1 이동형 통신 모듈)은 서버(350)로

모든 정보들(ID1, ID2, PS)이 포함된 데이터 신호(예를 들어, Data1)를 출력할 수 있다.

예를 들어, 제1 이동형 통신 모듈(360)이 서버(350)와의 통신에서 송신 모듈로 활용되는 경우, 제1 이동형 통신[0079]

모듈(360)은 고정형 통신 모듈(310)로부터 위치 정보(PS)를 수신할 수 있고, 제2 이동형 통신 모듈(370)로부터

제2 신원 정보(ID2)를 수신할 수 있으며, 수신된 정보들(PS, ID2) 및 내장된 제1 신원 정보(ID1)를 포함하는 제

1 데이터 신호(Data1)를 서버(350)로 출력할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 제2 이동형 통신 모듈(370)이 서버(350)와의 통신에서 송신 모듈로 활용되는 경우, 제2[0080]

이동형 통신 모듈(370)은 고정형 통신 모듈(310)로부터 위치 정보(PS)를 수신할 수 있고, 제1 이동형 통신 모듈
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(360)로부터 제1 신원 정보(ID1)를 수신할 수 있으며, 수신된 정보들(PS, ID1) 및 내장된 제2 신원 정보(ID2)를

포함하는 제2 데이터 신호(Data2)를 서버(350)로 출력할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 고정형 통신 모듈(310)이 서버(350)와의 통신에서 송신 모듈로 활용되는 경우, 고정형[0081]

통신 모듈(310)은 제1 이동형 통신 모듈(360)로부터 제1 신원 정보(ID1)를 수신할 수 있고, 제2 이동형 통신 모

듈(370)로부터 제2 신원 정보(ID2)를 수신할 수 있으며, 수신된 정보들(ID1, ID2) 및 내장된 위치 정보(PS)를

포함하는 제3 데이터 신호(Data3)를 서버(350)로 출력할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 서버(350)와 통신하는 모듈은 복수의 모듈일 수 있다. 예를 들어, 제1 이동형 통신 모듈[0082]

(360)은 제1 신원 정보(ID1)를 포함하는 제1 데이터 신호(Data1)를 서버(350)로 출력할 수 있다. 제2 이동형 통

신 모듈(310)은 고정형 통신 모듈(310)로부터 위치 정보(PS)를 수신할 수 있고, 제2 신원 정보(ID2) 및 수신된

위치 정보(PS)를 포함하는 제2 데이터 신호(Data2)를 서버(350)로 출력할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 위치 및 신원 관리 시스템(300)은 적어도 하나의 이동형 통신 모듈(예를 들어, 제3 이동[0083]

형 통신 모듈)을 더 포함할 수 있다. 추가된 적어도 하나의 이동형 통신 모듈(예를 들어, 제3 이동형 통신

모듈) 각각은 적어도 하나의 신원 정보(예를 들어, ID3)를 보유할 수 있고, 기존의 다른 모듈들(310, 360, 370)

및 서버(350)와 통신할 수 있다.

상술된 바와 같이, 위치 및 신원 관리 시스템(300)에서 모듈들(310, 360, 370)간 통신은 다양한 방식으로 구현[0084]

될 수 있고, 모듈들(310, 360, 370)과 서버(350)간 통신은 다양한 방식으로 구현될 수 있다. 즉, 본 발명의 실

시 예에 따르면, 복수의 이동형 통신 모듈을 포함하는 위치 및 신원 관리 시스템(300)이 제공될 수 있다.

도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 위치 및 신원 관리 시스템을 보여주는 도면이다. 도 12를 참조하면, 위치 및[0085]

신원 관리 시스템(400)은 고정형 통신 모듈(410), 이동형 통신 모듈(430), 및 서버(440)를 포함할 수 있다. 설

명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

고정형 통신 모듈(410)은 복수의 타일형 전극들(E11~E33)을 포함할 수 있다. 복수의 타일형 전극들(E11~E33) 각[0086]

각은 고유의 위치 정보를 보유할 수 있고, 이동형 통신 모듈(430)과 인체통신 할 수 있다. 도면의 간결성을 위

하여, 도 12의 복수의 타일형 전극들(E11~E33)은 제1 내지 제3행 및 제1 내지 제3열로 배열된 것으로 도시되나,

본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 고정형 통신 모듈(410)에 포함된 타일형 전극들의 개수, 타일형

전극이 배열되는 행들의 개수 및 열들의 개수는 증가 또는 감소될 수 있다.

예를 들어, 사용자가 특정 타일형 전극(E22) 상에 위치한 경우, 타일형 전극(E22)은 고유의 위치 정보(제2 행[0087]

및 제2 열)를 이동형 통신 모듈(430)로 출력할 수 있다. 이동형 통신 모듈(430)은 수신된 위치 정보(제2 행 및

제2 열) 및 내장된 신원 정보를 포함하는 신원 및 위치 정보를 서버(440)로 출력할 수 있다.

도 13은 도 12의 고정형 통신 모듈을 예시적으로 설명하는 도면이다. 도 13을 참조하면, 고정형 통신 모듈(41[0088]

0)은 복수의 타일형 전극들(E11~E33) 및 접지 전극(411)을 포함할 수 있다. 

타일형 전극(예를 들어, E11)의 형태는 도 13에서 사각형으로 도시되나 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은[0089]

아니다. 타일형 전극의 형태는 임의의 다각형(예를 들어, 삼각형 또는 육각형)일 수 있다. 또는, 타일형 전극의

형태는 원형일 수 있다.

접지 전극(411)은 접지(ground) 전압을 갖는 전극일 수 있다. 접지 전극(411)은 특정 타일형 전극과 다른 특정[0090]

타일형 전극 사이에 삽입되는 전극일 수 있다. 예를 들어, 특정 타일형 전극(E11)과 다른 특정 타일형 전극

(E12)은 직접 접촉되지 않을 수 있고, 특정 타일형 전극(E11)과 다른 특정 타일형 전극(E12) 사이에 접지 전극

(411)이 삽입될 수 있다. 

본 발명의 실시 예에 따르면, 접지 전극(411)은 특정 타일형 전극과 이동형 통신 모듈간 인체통신에서 채널의[0091]

신뢰도를 높일 수 있고, 특정 타일형 전극과 다른 특정 타일형 전극간 간섭을 억제할 수 있다. 

도 14는 도 12의 위치 및 신원 관리 시스템의 동작을 예시적으로 설명하는 도면이다. 설명의 편의를 위하여, 앞[0092]

서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다. 

도 14를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른, 사용자의 패턴 정보를 도출하는 위치 및 신원 관리 시스템(400)[0093]

이 제공될 수 있다. 예를 들어, 특정 사용자(A)가 특정 타일형 전극(E21)에서 다른 특정 타일형 전극(E22)으로

이동할 수 있다. 서버(440)는 제1 시간에 특정 사용자(A)가 특정 타일형 전극(E21)에 위치했다는 정보를 수신할

수 있고, 제2 시간에 특정 사용자(A)가 다른 특정 타일형 전극(E22)에 위치했다는 정보를 수신할 수 있다.
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서버(440)는 수신된 정보들을 기반으로, 특정 사용자(A)의 이동 경로, 이동 습관, 및 이동 거리 등과 같은 패턴[0094]

정보를 도출할 수 있다. 도출된 패턴 정보를 기반으로, 서버(440)는 특정 사용자(A)의 신원을 판별할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 서버(440)는 과거에 도출된 특정 사용자(A)의 패턴과 현재 도출된 특정 사용자(A)의 패[0095]

턴을 비교할 수 있다. 서버(440)는 비교결과를 기반으로, 다른 사용자가 특정 사용자(A)의 이동형 통신 모듈을

도용했다는 판단을 할 수 있다. 이 경우, 서버(440)는 서버(440)의 관리자에게 경고를 출력할 수 있다.

본 발명의 실시 예에 따르면, 복수의 사용자들의 정보를 관리하는 위치 및 신원 관리 시스템(400)이 제공될 수[0096]

있다. 예를 들어, 특정 시간에 특정 사용자들(B, C)이 특정 타일형 전극(E33)에 위치할 수 있고, 다른 특정 사

용자(D)가 다른 특정 타일형 전극(E23)에 위치할 수 있다. 

이 경우, 서버(440)는 특정시간에 특정 사용자들(B, C)은 특정 위치(제3 행 및 제3 열)에 존재하고, 다른 특정[0097]

사용자(D)는 다른 특정 위치(제2 행 및 제3 열)에 존재한다는 정보를 도출할 수 있다.

본 발명의 실시 예에 따르면, 하나의 타일형 전극 상 존재하는 복수의 사용자들의 정보를 관리하는 위치 및 신[0098]

원 관리 시스템(400)이 제공될 수 있다. 예를 들어, 특정 타일형 전극(E33)에 복수의 사용자들(B, C)이 존재하

는 경우, 고정형 통신 모듈(410)은 시분할(time sharing) 방식에 기초하여 복수의 사용자들(B, C)의 위치 및 신

원 정보들을 서버(440)로 송신할 수 있다.

또는, 예시적인 실시 예에서, 복수의 사용자들 각각이 휴대한 이동형 통신 모듈이 서버(440)와의 송신 모듈로[0099]

활용될 수 있다. 서버(440)와의 통신에서, 하나의 모듈(예를 들어, 고정형 통신 모듈)이 복수의 위치 및 신원

정보들을 송신하면 지연이 발생될 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 서버(440)와의 송신 부담이 복수의 모

듈(예를 들어, 복수의 사용자들 각각이 휴대한 이동형 통신 모듈)로 분산되므로, 통신 지연이 단축된 위치 및

신원 관리 시스템(400)이 제공될 수 있다.

본 발명의 실시 예에 따르면, 복수의 사용자들에 대한 위치 및 신원 정보들을 서버(440)의 관리자에게 제공하는[0100]

위치 및 신원 관리 시스템(400)이 제공될 수 있다. 예를 들어, 작업장에서 사고가 발생하여 근무자들이 대피하

는 경우, 서버(440)의 관리자에게 대피 현황에 대한 자료가 제공될 수 있다.

본 발명의 실시 예에 따르면, 인체통신을 기반으로 특정 사용자의 신원 정보 및 위치 정보가 관리되므로, 프라[0101]

이버시(privacy) 보호 및 보안이 강화된 위치 및 신원 관리 시스템(400)이 제공될 수 있다. 또한, 복수의 사용

자들 간 신호 간섭이 감소된 위치 및 신원 관리 시스템(400)이 제공될 수 있다.

위에서 설명한 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 예들이다. 본 발명에는 위에서 설명한 실시 예들뿐만[0102]

아니라, 단순하게 설계 변경하거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들도 포함될 것이다. 또한, 본 발명에는 상

술한 실시 예들을 이용하여 앞으로 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다.

부호의 설명

100: 위치 및 신원 관리 시스템[0103]

110: 고정형 통신 모듈

120: 바디 채널

130: 이동형 통신 모듈

140: 서버
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도면13

도면14

【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】청구범위

【보정세부항목】청구항 5

【변경전】

보조 신원 정보를 보유하는 이동형 보조 모듈;

복수의 타일형 전극들을 포함하며, 상기 복수의 타일형 전극들 각각은 위치 정보를 포함하는 고정형 통신 모듈;
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제1 바디 채널을 통해 상기 이동형 보조 모듈로부터 상기 보조 신원 정보를 수신하고, 제2 바디 채널을 통해 상

기 복수의 타일형 전극들 중 제1 타일형 전극으로부터 상기 제1 타일형 전극에 포함된 제1 위치 정보를 수신하

며, 신원 정보를 보유하는 이동형 통신 모듈; 및

상기 이동형 통신 모듈로부터 상기 보조 신원 정보, 상기 제1 위치 정보, 및 상기 신원 정보를 수신하고, 상기

수신된 보조 신원 정보, 상기 수신된 제1 위치 정보, 및 상기 수신된 신원 정보를 기반으로 사용자의 패턴 정보

를 도출하는 서버를 포함하되,

상기 고정형 통신 모듈은 상기 복수의 타일형 전극들 사이에 삽입되는 접지 전극을 더 포함위치 및 신원
관리 시스템.

【변경후】

보조 신원 정보를 보유하는 이동형 보조 모듈;

복수의 타일형 전극들을 포함하며, 상기 복수의 타일형 전극들 각각은 위치 정보를 포함하는 고정형 통신 모듈;

제1 바디 채널을 통해 상기 이동형 보조 모듈로부터 상기 보조 신원 정보를 수신하고, 제2 바디 채널을 통해 상

기 복수의 타일형 전극들 중 제1 타일형 전극으로부터 상기 제1 타일형 전극에 포함된 제1 위치 정보를 수신하

며, 신원 정보를 보유하는 이동형 통신 모듈; 및

상기 이동형 통신 모듈로부터 상기 보조 신원 정보, 상기 제1 위치 정보, 및 상기 신원 정보를 수신하고, 상기

수신된 보조 신원 정보, 상기 수신된 제1 위치 정보, 및 상기 수신된 신원 정보를 기반으로 사용자의 패턴 정보

를 도출하는 서버를 포함하되,

상기 고정형 통신 모듈은 상기 복수의 타일형 전극들 사이에 삽입되는 접지 전극을 더 포함하는 위치 및
신원 관리 시스템.
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동,금성백조예미지아파트)

김혁

대전광역시 서구 갈마동 신갈마로 66-17 104동 70
3호

박미정

세종특별자치시 새롬중앙로 89 새뜸마을7단지 투모
로우시티 705동 2505호

박형일

대전광역시 유성구 전민동 엑스포로 448 엑스포아
파트 404-1003

변경진

대전광역시 서구 둔산3동 둔산로 223 청솔아파트
7동 1003호

이재진

대전시 유성구 배울2로 6 한화꿈에그린 107동 150
4호

임인기

대전광역시 유성구 은구비남로 34 814동 1301호
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

감지전극 및 신호전극을 포함하는 접촉감지부;

상기 감지전극 및 상기 신호전극이 신체와 접촉하면, 상기 감지전극을 통해서 상기 신체와의 상기 접촉을 감지

하고, 상기 감지에 응답하여 기상신호를 출력하도록 구성된 활성화모듈; 및

상기 신호전극으로 접지 전압을 제공하고, 상기 활성화모듈로부터 상기 기상신호를 수신하면 상기 신호전극으로

데이터 신호를 출력하도록 구성된 인체통신부를 포함하는 인체 감지 장치.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 활성화모듈은:

상기 감지전극과 연결되고 기준 전압으로 충전되는 커패시터; 및

상기 커패시터와 연결되고 상기 커패시터의 전압이 기준 전압보다 낮아지면 상기 기상신호를 출력하도록 구성된

기상신호 제어모듈을 포함하는 인체 감지 장치.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 인체통신부는 상기 기상신호를 수신하면 활성신호를 출력하도록 더 구성되고,

상기 기상신호 제어모듈은 3상 버퍼를 포함하며,

상기 3상 버퍼는 상기 기상신호를 출력하고, 상기 활성신호를 수신하면 플로팅 상태가 되도록 구성된 인체 감지

장치.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 인체통신부는 클록신호를 출력하도록 더 구성되고,

상기 활성화모듈은 기상신호 제어모듈을 포함하며,

상기 기상신호 제어모듈은 상기 클록신호를 수신하고, 상기 감지전극으로 상기 수신된 클록신호를 출력하며, 상

기 감지전극으로 출력된 상기 클록신호가 왜곡되면 상기 기상신호를 출력하도록 구성된 인체 감지 장치. 

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

상기 기상신호 제어모듈은 상기 기상신호를 출력하면 플로팅 상태로 전환되는 인체 감지 장치.

청구항 6 

제 1 항에 있어서, 

상기 데이터 신호를 수신하고, 수신된 상기 데이터 신호를 상기 신호전극으로 출력하며, 상기 신체와의 임피던

스 매칭을 하는 인체매칭 네트워크를 더 포함하는 인체 감지 장치.

청구항 7 
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제 1 항에 있어서,

상기 인체통신부는 상기 기상신호를 수신하면 제1 상태로 동작하고 상기 신체와의 상기 접촉이 해제된 것을 감

지하면 제2 상태로 동작하도록 더 구성된 인체 감지 장치.

청구항 8 

제 7 항에 있어서, 

상기 제1 상태일 때 상기 신호전극과 접지점의 연결을 해제하고, 상기 제2 상태일 때 상기 신호전극과 상기 접

지점을 연결하는 접지제어부를 더 포함하는 인체 감지 장치. 

청구항 9 

제 7 항에 있어서,

상기 인체통신부는 전원 전압 및 접지 전압과 연결된 신호생성기를 더 포함하고, 상기 신호생성기는 상기 제1

상태에서 상기 데이터 신호를 출력하고 상기 제2  상태에서 상기 접지 전압을 출력하도록 구성된 인체 감지

장치. 

청구항 10 

제 9 항에 있어서,

상기 인체통신부는 상기 감지전극의 전압을 감시하는 모니터부, 및 상기 제1 상태에서 상기 모니터부로부터 상

기 감지전극의 전압에 대한 하강 에지를 카운트하는 카운터부를 더 포함하는 인체 감지 장치. 

청구항 11 

제 10 항에 있어서, 

상기 인체통신부는 상기 하강 에지가 카운트 되면 상기 신체와의 상기 접촉이 유지되고 있다는 정보를 출력하는

프로세서를 더 포함하는 인체 감지 장치. 

청구항 12 

제 11 항에 있어서, 

상기 프로세서는 상기 접촉이 유지되고 있다는 상기 정보와 상기 기상신호를 기반으로, 상기 접촉이 유지된 시

간을 계산하는 인체 감지 장치. 

청구항 13 

감지전극 및 신호전극을 포함하는 접촉감지부;

상기 감지전극 및 상기 신호전극이 신체와 접촉하면, 상기 감지전극을 통해서 상기 신체와의 상기 접촉을 감지

하고, 상기 감지에 응답하여 제1 기상신호를 출력하도록 구성된 제1 활성화모듈;

상기 신체의 제1 동작을 감지하는 제1 동작감지부;

상기 감지된 제1 동작을 기반으로 제2 기상신호를 출력하는 제2 활성화모듈; 및

제1 상태에서 상기 제1 기상신호를 수신하고, 수신된 상기 제1 기상신호를 기반으로 제2 상태로 전환되며, 상기

제2 상태에서 상기 제2 기상신호를 수신하고, 데이터 신호를 출력하는 인체통신부를 포함하고,

상기 신호전극은 상기 제1 상태에서 접지 전압을 출력하고, 상기 제2 상태에서 상기 데이터 신호를 상기 신체로

출력하는 인체 감지 장치. 

청구항 14 

제 13 항에 있어서,

상기 신체의 제1 동작과 다른 제2 동작을 감지하는 제2 동작감지부; 및
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상기 감지된 제2 동작을 기반으로, 상기 제1 기상신호 및 상기 제2 기상신호와 다른 제3 기상신호를 상기 인체

통신부로 출력하는 제2 동작감지부를 더 포함하고,

상기 데이터 신호는 상기 제1 기상신호, 상기 제2 기상신호, 및 상기 제2동작감지부에서 출력되는 제3 기상신호

를 기반으로 출력되는 인체 감지 장치.

청구항 15 

제 14 항에 있어서,

상기 인체통신부는 상기 제1 기상신호 및 상기 제2 기상신호가 모두 수신되면 상기 데이터 신호를 출력하는 인

체 감지 장치.

청구항 16 

제 14 항에 있어서,

상기 데이터 신호는 제1 데이터 신호 및 제2 데이터 신호를 포함하고,

상기 인체통신부는 상기 제1 기상신호가 수신되면 상기 제1 데이터 신호를 출력하고, 상기 제2 기상신호가 수신

되면 상기 제2 데이터 신호를 출력하는 인체 감지 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 모바일 또는 웨어러블 장치에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 인체 감지 장치에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

모바일 또는 웨어러블 장치에서 전력공급이 제한되므로 전력소모를 최소화 할 필요가 있다. 모바일 또는 웨어러[0002]

블 장치는 평상시에는 대기상태로 동작하여 전력소모를 최소화한다. 만약, 인체 접근이 감지되면, 이를 기반으

로 모바일 또는 웨어러블 장치를 활성화하는 회로가 포함될 수 있다.

인체의 접근을 감지하는 센서는 다양한 방식으로 구현되고 있다. 다만, 적외선 센서 등 높은 가격의 단말을 사[0003]

용하는 경우에는, 모바일 또는 웨어러블 장치의 크기가 증가하고 전력소모가 증가하는 문제가 있다. 반면에, 기

존의 간단한 전자 회로로 구현된 인체 감지 회로들은 외부 노이즈에 취약한 문제가 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상술된 기술적 과제를 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 인체 감지의 신뢰성이 향상되고, 제[0004]

작 비용이 절감될 수 있는 인체 감지 장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

본 발명의 하나의 실시 예에 따른 인체 감지 장치는, 감지전극 및 신호전극을 포함하는 접촉감지부, 상기 감지[0005]

전극 및 상기 신호전극이 신체와 접촉하면, 상기 감지전극을 통해서 상기 신체와의 상기 접촉을 감지하고, 상기

감지를 기반으로 기상신호를 출력하는 활성화모듈, 및 대기상태에서 상기 기상신호를 수신하고, 수신된 상기 기

상신호를 기반으로 활성상태로 전환되며, 상기 활성상태에서 데이터 신호를 출력하는 인체통신부를 포함하고,

상기 신호전극은 상기 대기상태에서 접지 전압을 출력하고 활성상태에서 상기 데이터 신호를 상기 신체로 출력

하도록 구성된다.

예시적인 실시 예에서, 상기 활성화 모듈은, 상기 감지전극과 연결되고 기준 전압으로 충전되는 커패시터, 및[0006]

상기 커패시터와 연결되고 상기 커패시터의 전압이 기준 전압보다 낮아지면 상기 기상신호를 출력하도록 구성된

기상신호 제어모듈을 포함한다.

예시적인 실시 예에서, 상기 인체통신부는 상기 기상신호를 수신하면 활성신호를 출력하도록 더 구성되고, 상기[0007]

기상신호 제어모듈은 3상 버퍼를 포함하며, 상기 3상 버퍼는 상기 기상신호를 출력하고, 상기 활성신호를 수신
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하면 플로팅 상태가 되도록 구성된다.

예시적인 실시 예에서, 상기 인체통신부는 클록신호를 출력하도록 더 구성되고, 상기 활성화모듈은 기상신호 제[0008]

어모듈을 포함하며, 상기 기상신호 제어모듈은 상기 클록신호를 수신하고, 상기 감지전극으로 상기 수신된 클록

신호를 출력하며, 상기 감지전극으로 출력된 상기 클록신호가 왜곡되면 상기 기상신호를 출력한다. 

예시적인 실시 예에서, 상기 기상신호 제어모듈은 상기 기상신호를 출력하면 플로팅 상태로 전환된다.[0009]

예시적인 실시 예에서, 인체 감지 장치는 상기 데이터 신호를 수신하고, 수신된 상기 데이터 신호를 상기 신호[0010]

전극으로 출력하며, 상기 신체와의 임피던스 매칭을 하는 인체매칭 네트워크를 더 포함한다.

예시적인 실시 예에서, 상기 인체통신부는 상기 기상신호를 수신하면 제1 상태로 동작하고 상기 신체와의 상기[0011]

접촉이 해제된 것을 감지하면 제2 상태로 동작하도록 더 구성된다.

예시적인 실시 예에서, 상기 인체 감지 장치는 상기 제1 상태일 때 상기 신호전극과 접지점의 연결을 해제하고,[0012]

상기 제2 상태일 때 상기 신호전극과 상기 접지점을 연결하는 접지제어부를 더 포함한다.

예시적인 실시 예에서, 상기 인체통신부는 전원 전압 및 접지 전압과 연결된 신호생성기를 더 포함하고, 상기[0013]

신호생성기는 상기 제1 상태에서 상기 데이터 신호를 출력하고 상기 제2 상태에서 상기 접지 전압을 출력하도록

구성된다.

예시적인 실시 예에서, 상기 인체통신부는 상기 감지전극의 전압을 감시하는 모니터부, 및 상기 제1 상태에서,[0014]

상기 모니터부로부터 상기 감지전극의 전압에 대한 하강 에지를 카운트하는 카운터부를 더 포함한다.

예시적인 실시 예에서, 상기 인체통신부는 상기 하강 에지가 카운트 되면 상기 신체와의 상기 접촉이 유지되고[0015]

있다는 정보를 출력하는 프로세서를 더 포함한다.

예시적인 실시 예에서, 상기 프로세서는 상기 접촉이 유지되고 있다는 정보와 상기 기상신호를 기반으로, 상기[0016]

감지전극 및 상기 신호전극과 상기 신체의 접촉이 유지된 시간을 계산한다.

본 발명의 하나의 실시 예에 따른 인체 감지 장치는, 감지전극 및 신호전극을 포함하는 접촉감지부; 상기 감지[0017]

전극 및 상기 신호전극이 신체와 접촉하면, 상기 감지전극을 통해서 상기 신체와의 접촉을 감지하고, 상기 감지

에 응답하여 제1 기상신호를 출력하도록 구성된 제1 활성화모듈; 상기 신체의 제1 동작을 감지하는 제1 동작감

지부; 상기 감지된 제1 동작을 기반으로 제2 기상신호를 출력하는 제2 활성화모듈; 및 제1 상태에서 상기 제1

기상신호를 수신하고, 수신된 상기 제1 기상신호를 기반으로 제2 상태로 전환되며, 상기 제2 상태에서 상기 제2

기상신호를 수신하고, 데이터 신호를 출력하는 인체통신부를 포함하고, 상기 신호전극은 상기 제1 상태에서 접

지 전압을 출력하고, 상기 제2 상태에서 상기 데이터 신호를 상기 신체로 출력한다.

예시적인 실시 예에서, 인체 감지 장치는 상기 신체의 제1 동작과 다른 제2 동작을 감지하는 제2 동작감지부;[0018]

및 상기 감지된 제2 동작을 기반으로, 상기 제1 기상신호 및 상기 제2 기상신호와 다른 제3 기상신호를 상기 인

체통신부로 출력하는 제2 동작감지부를 더 포함하고, 상기 데이터 신호는 상기 제1 기상신호, 상기 제2 기상신

호, 및 상기 제2동작감지부에서 출력되는 제3 기상신호를 기반으로 출력된다.

예시적인 실시 예에서, 상기 인체통신부는 상기 제1 기상신호 및 상기 제2 기상신호가 모두 수신되면 상기 데이[0019]

터 신호를 출력한다.

예시적인 실시 예에서, 상기 데이터 신호는 제1 데이터 신호 및 제2 데이터 신호를 포함하고, 상기 인체통신부[0020]

는 상기 제1 기상신호가 수신되면 상기 제1 데이터 신호를 출력하고, 상기 제2 기상신호가 수신되면 상기 제2

데이터 신호를 출력한다.

발명의 효과

본 발명의 실시 예에 따르면, 인체 감지 신뢰성이 향상된 인체 감지 장치가 제공될 수 있다.[0021]

또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 제작 비용이 절감된 인체 감지 장치가 제공될 수 있다.[0022]

도면의 간단한 설명

도 1은 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다.[0023]

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다.
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도 3은 도 2의 인체 감지 장치의 동작을 설명하는 순서도이다.

도 4a, 4b, 및 4c는 도 2의 활성화모듈의 동작을 예시적으로 설명하는 도면들이다.

도 5는 도 2의 인체 감지 장치의 동작을 보여주는 블록도이다.

도 6a 및 6b는 도 5의 감지전극 및 신호전극의 전압을 예시적으로 보여주는 그래프이다.

도 7은 도 2의 인체 감지 장치가 접촉 시간을 계산하는 동작을 예시적으로 설명하는 블록도이다.

도 8은 도 7의 신호전극의 전압 및 감지전극의 전압을 예시적으로 보여주는 그래프이다.

도 9는 도 2의 인체 감지 장치가 수행하는 인체 통신 동작을 설명하는 블록도이다.

도 10은 도 9의 인체 감지 장치의 동작을 예시적으로 설명하는 블록도이다. 

도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다.

도 12는 도 11의 인체 감지 장치의 동작을 설명하는 순서도이다.

도 13은 도 11의 인체 감지 장치의 동작을 예시적으로 설명하는 도면이다.

도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다.

도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다. 

도 16은 도 14의 인체 감지 장치의 동작을 설명하는 순서도이다.

도 17은 도 14의 인체 감지 장치의 동작을 예시적으로 설명하는 순서도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

아래에서는, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로, 본 발[0024]

명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재될 것이다.

이하의 도면들 또는 상세한 설명에서의 모듈들은 도면에 도시되거나 또는 상세한 설명에 기재된 구성 요소 이외[0025]

에 다른 것들과 연결될 수 있다. 모듈들 또는 구성 요소들 사이의 연결은 각각 직접적 또는 비직접적일 수

있다. 모듈들 또는 구성 요소들 사이의 연결은 각각 통신에 의한 연결이거나 또는 물리적인 접속일 수 있다.

 상세한 설명에서 사용되는 부 또는 유닛(unit), 모듈(module), 계층(layer) 등의 용어를 참조하여 설명되는 구[0026]

성 요소들은 소프트웨어, 또는 하드웨어, 또는 그것들의 조합의 형태로 구현될 수 있다. 예시적으로, 소프트웨

어는 기계 코드, 펌웨어, 임베디드 코드, 및 에플리케이션 소프트웨어일 수 있다. 예를 들어, 하드웨어는 전기

회로, 전자 회로, 프로세서, 컴퓨터, 집적 회로 코어들, 압력 센서, 관성 센서, 멤즈(Micro Electro Mechanical

System; MEMS), 수동 소자, 또는 그것들의 조합을 포함할 수 있다.

도 1은 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다. 도 1을 참조하면, 인체 감지 장치(10)는 감지전극(12), 활성화모[0027]

듈(13), 및 인체통신부(14)를 포함할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 인체 감지 장치(10)는 스마트폰, 태블릿,

또는 디지털 카메라 등과 같은 모바일 장치(Mobile Device)에 포함되는 모듈(module)이거나 스마트워치 등과 같

은 웨어러블 장치(Wearable Device)에 포함되는 모듈일 수 있다. 

감지전극(12)은 신체(11)와 접촉될 수 있다. 활성화모듈(13)은 감지전극(12)과 신체(11)와의 접촉을 감지할 수[0028]

있다. 활성화 모듈(13)은 감지된 것에 응답하여, 인체통신부(14)로 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다. 

인체통신부(14)는 기상(Wake up) 신호를 수신할 수 있고, 수신된 기상(Wake) 신호에 응답하여 상태가 전환될 수[0029]

있다. 예를 들어, 인체통신부(14)는 대기상태 또는 활성상태로 동작할 수 있다. 대기상태는 감지전극(12)과 신

체(11)의 접촉이 감지되지 않는 상태에서 불필요한 동작을 최소화하는 상태일 수 있다. 활성상태는 인체통신부

(14)가 활성화되어 인체 감지 장치(10)를 포함하는 모바일 장치 또는 웨어러블 장치가 데이터를 처리하는 상태

일 수 있다.

예를  들어,  인체  감지  장치(10)가  신체(11)에  접촉되지 않는 경우 인체통신부(14)는 대기상태로 동작할 수[0030]

있다. 만약, 감지전극(12)이 신체(11)에 접촉되는 경우, 활성화모듈(13)은 접촉을 감지하고, 감지된 접촉에 응

답하여 인체통신부(14)로 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다. 인체통신부(14)는 기상(Wake up) 신호를 수신

할 수 있고, 수신된 기상(Wake up) 신호를 기반으로 대기상태에서 활성상태로 전환될 수 있다.
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상술된 바와 같이, 인체통신부(14)는 신체(11)와의 접촉이 감지되지 않으면, 대기상태로 동작하면서 소모되는[0031]

전력을 최소할 수 있다. 따라서, 인체 감지 장치(10)를 포함하는 모바일 장치 또는 웨어러블 장치에서 전력소모

가 최소화될 수 있다.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다. 도 2를 참조하면, 인체 감지 장치(10[0032]

0)는 접촉감지부(120), 활성화모듈(130), 인체통신부(140), 및 버퍼(150)를 포함할 수 있다. 

접촉감지부(120)는 감지전극(121) 및 신호전극(122)을 포함할 수 있다. 인체통신부(140)가 대기상태일 때, 감지[0033]

전극(121)은 연결된 활성화모듈(130)을 통해서 신체(110)와의 접촉을 감지할 수 있다. 신호전극(122)은 접지 전

압(GND)을 출력할 수 있다. 인체통신부(140)가 활성상태일 때, 감지전극(121)은 연결된 활성화모듈(130)의 동작

에 의해서 플로팅(floating) 상태가 될 수 있다. 감지전극(121)이 플로팅 상태인 것은 감지전극(121)이 하이 임

피던스(High impedance) 상태인 것을 의미할 수 있다. 이 때, 신호전극(122)은 데이터(Data)신호를 신체(110)로

출력할 수 있다. 

예시적인 실시 예에서, 데이터(Data) 신호는 '1' 또는 '0'으로 구성된 디지털 신호일 수 있다. 예시적인 실시[0034]

예에서, 신체(110)와 접촉감지부(120)가 접촉되는 경우, 감지전극(121) 및 신호전극(122)은 모두 신체(110)와

접촉될 수 있다. 감지전극(121) 및 신호전극(122)은 신체(110)를 매질로 한 인체통신 채널을 통해서 서로 연결

될 수 있다.

활성화모듈(130)은 인체통신부(140)가 대기상태일 때 감지전극(121)과 신체(110)의 접촉에 응답하여 기상(Wake[0035]

up) 신호를 인체통신부(140)로 출력할 수 있다. 인체통신부(140)가 활성상태일 때, 활성화모듈(130)은 감지전극

(121)이 플로팅 상태가 되도록 동작할 수 있다. 

예시적인 실시 예에서, 인체통신부(140)가 활성상태일 때, 감지전극(121)은 플로팅 상태일 수 있다. 이 때, 감[0036]

지전극(121)이 신호전극(122)에서 출력된 데이터(Data) 신호에 미치는 영향이 감소될 수 있다. 즉, 본 발명의

실시 예에 따르면, 데이터(Data) 신호의 품질이 개선된 인체 감지 장치가 제공될 수 있다.

인체통신부(140)는 대기상태에서 버퍼(150)로 접지  전압(GND)을 출력하고,  활성상태에서 버퍼(150)로 데이터[0037]

(Data) 신호를 출력할 수 있다. 버퍼(150)는 전원 전압(Vdd) 및 접지 전압(GND)과 연결될 수 있다. 버퍼(150)는

인체통신부(140)에서 출력된 접지 전압(GND) 또는 데이터(Data) 신호를 수신할 수 있다. 버퍼(150)는 수신된 신

호를 신호전극(122)으로 전달할 수 있다.

도 3은 도 2의 인체 감지 장치의 동작을 설명하는 순서도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 3의 순서도에 따른 동[0038]

작은 도 2의 인체 감지 장치(100)를 참조하여 설명된다.

도 2 및 도 3을 참조하면, 인체 감지 장치가 수행하는 S100 단계에서, 접촉감지부(120)는 신체(110)와 접촉되지[0039]

않을 수 있다. 인체통신부(140)는 대기상태일 수 있고, 버퍼(150)를 통해서 신호전극(122)으로 접지 전압(GND)

을 출력할 수 있다.

S110 단계에서, 활성화모듈(130)은 감지전극(121)과 신체(110)의 접촉을 감지할 수 있다. 예를 들어, 신체(11[0040]

0)와의 접촉이 감지되지 않는 경우, S100 단계로 되돌아갈 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 신체(110)와의 접촉

이 감지되는 경우, 활성화모듈(130)은 기상(Wake up) 신호 출력을 준비할 수 있다.

S111 단계에서, 활성화모듈(130)은 인체통신부(140)로 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다. 활성화모듈(130)[0041]

은 감지전극(121)이 플로팅 상태가 되도록 동작할 수 있다.

S112 단계에서, 인체통신부(140)는 수신된 기상(Wake up) 신호를 기반으로 활성화 될 수 있다. 대기상태로 동작[0042]

하던 인체통신부(140)는 활성상태로 전환될 수 있다. 이 때, 인체통신부(140)에서 소모되는 전력이 증가할 수

있고, 인체통신부(140)가 수행하는 기능이 증가할 수 있다.

S120  단계에서, 인체통신부(140)는 인체통신을 수행할 수 있다. 인체통신부(140)는 활성상태에서 버퍼(150)로[0043]

데이터(Data) 신호를 출력할 수 있으며, 출력된 데이터 신호는 신호전극(122)을 통해서 신체(110)로 전달될 수

있고, 이를 기반으로 인체통신이 수행될 수 있다.

도 4a, 4b, 및 4c는 도 2의 활성화모듈의 동작을 예시적으로 설명하는 도면들이다. 도 4a를 참조하면, 실시 예[0044]

에 따른 활성화모듈(130a)은 전류원(I), 커패시터(C), 및 기상신호 제어모듈(131)을 포함할 수 있다. 기상신호

제어모듈(131)은 연결 스위치(131-1) 및 컨버터(131-2)를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된

감지전극(121)에 대한 상세한 설명은 생략된다.
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전류원(I)은 커패시터(C)에 바이어스 전류(Bias current)를 공급하는 전류원일 수 있다. 커패시터(C)는 감지전[0045]

극(121)과 연결될 수 있고, 감지전극(121)과 신체가 접촉하면 신체의 커패시터와 전하를 공유(share)하는 감지

커패시터(Sensing Capacitor)일 수 있다. 커패시터(C)는 전류원(I)에 의해서 기준 전압으로 충전될 수 있고, 감

지전극(121)과 신체가 접촉하면 방전될 수 있다.

예를 들어, 커패시터(C)의 충전된 기준 전압은 Vdd/2일 수 있다. 만약, 감지전극(121)이 신체와 접촉하면, 커패[0046]

시터(C)는 신체의 커패시터와 전하를 공유하면서 전압이 감소될 수 있다.

예시적인  실시  예에서,  신체의  커패시터는  감지전극(121)  및  접지  전압(GND)을  출력하는  별도의  전극(예를[0047]

들어, 도 2의 신호전극)과 연결될 수 있다. 만약, 접지 전압(GND)을 출력하는 별도의 전극이 신체의 커패시터와

연결되지 않는 경우, 신체에 노이즈(noise)가 많은 환경에서 커패시터(C)와 신체의 커패시터간 전하 공유가 억

제될 수 있다.

본 발명의 실시 예에 따르면, 감지전극(121) 및 접지 전압(GND)을 출력하는 별도의 전극이 신체의 커패시터와[0048]

연결됨으로써, 신체의 커패시터와 활성화모듈(130a)의 커패시터(C)가 병렬로 연결되므로, 노이즈에 강건한 인체

감지 장치가 제공될 수 있다.

연결 스위치(131-1)는 감지전극(121) 및 컨버터(131-2) 사이에 연결되는 스위치일 수 있다. 연결 스위치(131-[0049]

1)는 인체통신부(140)의 제어를 받을 수 있다. 예를 들어, 감지전극(121)과 신체가 접촉하기 전, 연결 스위치

(131-1)는 감지전극(121)과 컨버터(131-2)를 연결할 수 있다. 인체통신부(140)로부터 활성(Enable) 신호가 수신

되면, 연결 스위치(131-1)는 감지전극(121)과 컨버터(131-2)의 연결을 차단할 수 있다. 이 때, 감지전극(121)은

플로팅 상태일 수 있다.

인체통신부(140)가 활성상태일 때, 별도의 전극(예를 들어, 도 2의 신호전극)에서 출력된 데이터 신호는 신체의[0050]

인체통신 채널을 경유하여 감지전극(121)으로 전달될 수 있다. 만약, 감지전극(121)이 플로팅 상태가 아니면,

감지전극(121)과 연결된 커패시터(C) 또는 전류원(I)에 의해서 데이터 신호가 왜곡될 수 있다. 또는, 감지전극

(121)을 통해서 누설 전류(leakage current)가 발생하여 데이터 신호가 변형될 수 있다.

본 발명의 실시 예에 따르면, 인체통신부(140)가 활성상태일 때, 플로팅 상태의 감지전극(121)에 의해서, 데이[0051]

터 신호의 왜곡 또는 변형이 억제된 인체 감지 장치가 제공될 수 있다.

컨버터(131-2)는 연결 스위치(131-1)를 통해서 커패시터(C) 및 인체통신부(140)와 연결될 수 있다. 컨버터(131-[0052]

2)는 커패시터(C)에 충전된 기준 전압이 감소된 것을 감지할 수 있다. 컨버터(131-2)는 감지된 것에 응답하여

인체통신부(140)로 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다.

예를 들어, 컨버터(131-2)는 커패시터(C)에 충전된 전압이 Vdd/2보다 감소되는 전압 변동에 의한 아날로그 신호[0053]

를 수신할 수 있다. 컨버터(131-2)는 이에 응답하여 인체통신부(140)로 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다.

기상(Wake up) 신호는 디지털(Digital) 신호일 수 있다. 즉, 컨버터(131-2)는 커패시터(C)의 전압 감소를 기반

으로 동작하는 아날로그-디지털 컨버터(ADC; Analog Digital Converter)일 수 있다.

인체통신부(140)는 컨버터(131-2)와 연결될 수 있다. 인체통신부(140)는 연결 스위치(131-1)를 제어할 수 있다.[0054]

예를  들어,  대기상태로  동작하는  인체통신부(140)는  컨버터(131-2)로부터  기상(Wake  up)  신호를  수신할  수

있다. 인체통신부(140)는 수신된 기상(Wake up) 신호에 응답하여 활성상태로 전환될 수 있다. 활성상태로 전환

된 인체통신부(140)는 활성(Enable) 신호를 연결 스위치(131-1)로 출력할 수 있다. 활성(Enable) 신호를 수신한

연결 스위치(131-1)에 의해서 감지전극(121)은 플로팅 상태가 될 수 있다. 

상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 기준 전압으로 충전된 커패시터(C)의 전압 변동을 기반으로 신[0055]

체와의 접촉을 감지하는 활성화모듈(130a)이 제공될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 인체통신부

(140)가 활성상태일 때, 연결 스위치(131-1)로 감지전극(121)과 컨버터(131-2)의 연결을 해제하여, 감지전극

(121)이 플로팅 상태가 될 수 있다.

도 4b를 참조하면, 실시 예에 따른 활성화모듈(130b)은 전류원(I), 커패시터(C), 및 기상신호 제어모듈(131)을[0056]

포함할 수 있다. 기상신호 제어모듈(131)은 3상 버퍼(131-3)를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설

명된 감지전극(121), 전류원(I), 커패시터(C), 및 인체통신부(140)에 대한 상세한 설명은 생략된다.

3상 버퍼(131-3)는 '1', '0', 및 플로팅(floating) 중 어느 하나의 상태를 갖는 3상 버퍼(Tri-state buffer)일[0057]

수 있다. 3상 버퍼(131-3)가 플로팅 상태일 때, 활성화모듈(130b)은 감지전극(121)이 플로팅 상태가 되도록 동
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작할 수 있다.

3상 버퍼(131-3)는 감지전극(121), 커패시터(C) 및 인체통신부(140)와 연결될 수 있다. 3상 버퍼(131-3)는 감지[0058]

전극(121)이 신체와 접촉하면, 이를 감지하고 인체통신부(140)로 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다. 3상 버

퍼(131-3)는 인체통신부(140)로부터 활성(Enable) 신호를 수신할 수 있고, 플로팅 상태로 전환될 수 있다.

예를 들어, 3상 버퍼(131-3)는 커패시터(C)의 전압이 Vdd/2보다 감소되면, 인체통신부(140)로 기상(Wake up) 신[0059]

호를 출력할 수 있다. 3상 버퍼(131-3)는 활성상태인 인체통신부(140)로부터 활성(Enable) 신호를 수신할 수 있

고, 반전 입력된 활성(Enable) 신호에 의해서 입력단과 출력단의 연결이 해제됨으로써 3상 버퍼(131-3)는 플로

팅 상태가 될 수 있다.

상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 인체통신부(140)가 활성상태가 되면, 3상 버퍼(131-3)는 활성[0060]

(Enable) 신호를 수신하고 플로팅 상태가 될 수 있다. 이 때, 감지전극(121)은 플로팅 상태일 수 있다.

도 4c를 참조하면, 실시 예에 따른 활성화모듈(130c)은 기상신호 제어모듈(131)을 포함할 수 있다. 기상신호 제[0061]

어모듈(131)은 감지전극(121) 및 인체통신부(140)와 연결될 수 있다. 기상신호 제어모듈(131)은 클록(clk) 신호

및 활성(Enable) 신호를 수신할 수 있다. 기상신호 제어모듈(131)은 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다.

본 발명의 실시 예에 따르면, 기상신호 제어모듈(131)은 감지전극(121)의 전압변동을 기반으로 감지전극(121)과[0062]

신체의 접촉을 감지할 수 있다. 좀 더 상세하게는, 기상신호 제어모듈(131)은 감지전극(121)이 신체와 접촉하기

전, 인체통신부(140)로부터 수신된 클록(clk)  신호를 감지전극(121)으로 출력할 수 있다. 기상신호 제어모듈

(131)은 감지전극(121)과 신체가 접촉하면 클록(clk) 신호가 왜곡되는 것을 감지할 수 있다. 기상신호 제어모듈

(131)은 감지된 것에 응답하여 기상(Wake up) 신호를 인체통신부(140)로 출력할 수 있다. 

기상신호 제어모듈(131)은 기상(Wake up) 신호 출력 후 플로팅 상태로 전환될 수 있다. 기상신호 제어모듈(13[0063]

1)이 플로팅 상태일 때, 활성화모듈(130c)은 감지전극(121)이 플로팅 상태가 되도록 동작할 수 있다. 

상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 감지전극(121)으로 출력되는 클록(clk) 신호가 왜곡되는지 여[0064]

부로 감지전극(121)과 신체의 접촉을 감지하는 활성화모듈(130c)이 제공될 수 있다. 

도 5는 도 2의 인체 감지 장치의 동작을 보여주는 블록도이다. 도 5를 참조하면, 인체 감지 장치(100)는 접촉감[0065]

지부(120), 활성화모듈(130), 인체통신부(140), 및 버퍼(150)를 포함할 수 있다. 이 때, 인체통신부(140)는 프

로세서(141) 및 신호생성기(142)를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 접촉감지부(120), 활성

화모듈(130), 및 버퍼(150)에 대한 상세한 설명은 생략된다.

프로세서(141)는 활성화모듈(130)로부터 기상(Wake up) 신호를 수신할 수 있고, 수신된 기상(Wake up) 신호를[0066]

기반으로 신호생성기(142)를 제어할 수 있다.

신호생성기(142)는 전원 전압(Vdd) 및 접지 전압(GND)과 연결될 수 있다. 예를 들어, 인체통신부(140)가 대기상[0067]

태일 때, 신호생성기(142)는 프로세서(141)의 제어에 따라 버퍼로 접지 전압(GND)을 출력할 수 있다. 인체통신

부(140)가 활성상태일 때, 신호생성기(142)는 프로세서(141)의 제어에 따라 버퍼(150)로 데이터(Data) 신호를

출력할 수 있다.

신호생성기(142)로부터 출력되는 데이터(Data) 신호는 '0' 또는 '1'로 구성된 디지털(Digital) 신호일 수 있다.[0068]

이 때, 접지 전압(GND)은 '0'에 대응될 수 있고, 전원 전압(Vdd)은 '1'에 대응될 수 있다. 신호생성기(142)로부

터 출력되는 데이터(Data) 신호는 버퍼(150)를 통해서 신호전극(122)으로 전달될 수 있다.

감지전극 노드(N121)는 감지전극(121)과 같은 전압을 갖는 노드일 수 있다. 신호전극 노드(N122)는 신호전극[0069]

(122)과 같은 전압을 갖는 노드일 수 있다. 감지전극 노드(N121)는 감지전극(121)과 신체가 접촉하면 전압이 변

할 수 있다. 신호전극 노드(N122)는 인체통신부(140)가 대기상태일 때 접지 전압(GND)을 가질 수 있다. 신호전

극 노드(122)는 인체통신부(140)가 활성상태일 때 데이터(Data) 신호에 대응되는 전압을 가질 수 있다.  

도 6a 및 6b는 도 5의 감지전극 및 신호전극의 전압을 예시적으로 보여주는 그래프이다. 도 6a에서는, 기준 전[0070]

압으로 충전된 커패시터를 기반으로 신체와의 접촉을 감지하는 실시 예에 대한 감지전극 및 신호전극의 전압이

도시된다. 

도 5 및 도 6a를 참조하면, 접촉시간(T)에서 접촉감지부(120)와 신체가 접촉할 수 있다. 접촉시간(T) 이전에,[0071]

인체통신부(140)는 대기상태일 수 있다. 접촉시간(T)부터 활성시간(T') 사이의 구간에서, 인체통신부(140)는 대

기상태에서  활성상태로  전환되는  상태일  수  있다.  활성시간(T')  이후에,  인체통신부(140)는  활성상태일  수
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있다.

접촉시간(T) 이전에, 활성화모듈(130)의 커패시터는 전하를 공급받을 수 있고, 정상상태에서 기준 전압(예를 들[0072]

어, Vdd/2)을 가질 수 있다. 이 때, 감지전극 노드(N121)는 활성화모듈(130)의 커패시터의 전압과 같은 전압(예

를 들어, Vdd/2)을 가질 수 있으며, 신호전극 노드(N122)는 접지 전압(GND)을 출력할 수 있다.

접촉시간(T)부터 활성시간(T')  사이의  구간에서  감지전극 노드(N121)의 전압은 감소될 수  있고,  활성화모듈[0073]

(130)은 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 접촉시간(T)에서 접촉감지부(120)가 신체와 접촉한

경우, 활성화모듈(130)의 커패시터는 신체의 커패시터와 전하를 공유하면서 전압이 감소될 수 있으며, 그로 인

해서 감지전극 노드(N121)의 전압이 감소될 수 있다.

 접촉감지부(120)와 신체가 접촉하는 동안, 신호전극(122)이 접지 전압(GND)을 출력하면서, 활성화모듈(130)의[0074]

커패시터의 전하를 확실하게 제거할 수 있으므로, 상술된 바와 같이, 인체 감지 장치(100)가 외부 노이즈에 강

건한 특성을 가질 수 있다.

만약,  신호전극(122)과  같은  별도의  전극이  감지전극(121)과  함께  신체에  접촉되지  않거나,  신호전극  노드[0075]

(N122)가 기준 전압(예를 들어, Vdd/2) 보다 충분히 낮은 전압(예를 들어, GND)을 갖지 않는 경우, 감지전극

(121)이 신체에 접촉하더라도 감지전극 노드(N121)의 전압이 충분히 감소되지 않을 수 있다.

활성시간(T') 이후 신호생성기(142)는 데이터(Data) 신호를 버퍼(150)로 출력할 수 있다. 신호전극 노드(N122)[0076]

는 버퍼(150)를 통해서 전달받은 데이터(Data) 신호를 출력하므로, 신호전극 노드(N122)는 전원 전압(Vdd) 또는

접지 전압(GND)을 출력할 수 있다.

도면의 간결성을 위해서, 활성시간(T') 이후, 신호전극 노드(N122)의 전압 변동에 따른 감지전극 노드(N121)의[0077]

전압 변동이 도 6a에서 생략되었다. 상술된 바와 같이, 도 6a는 접촉 감지 동작을 설명하기 위해 감지전극 노드

(N121)의 전압 및 신호전극 노드(N122)의 전압을 도시한 그래프이다. 접촉 이후, 감지전극 노드(N121)의 전압

및 신호전극 노드(N122)의 전압에 대한 상세한 설명은 도 8에서 후술될 것이다.

도 6b에서는, 클록 신호의 왜곡을 기반으로 신체와의 접촉을 감지하는 실시 예에 대한 감지전극 및 신호전극의[0078]

전압이 도시된다. 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치의 동작은 설명의 편의를 위하여 도 5 및 도 6b를

참조하여 설명된다. 도 5에 도시되지는 않았으나, 프로세서(141)는 감지전극 노드(N121)로 일정한 주기(Tc)를

가진 클록 신호를 출력할 수 있다. 접촉시간(T)는 접촉감지부(120)와 신체가 접촉한 시간일 수 있다. 활성시간

(T')은 인체통신부(140)가 대기상태에서 활성상태로 전환되는 시간일 수 있다.

접촉시간(T) 이전에, 감지전극 노드(N121)는 일정한 주기(Tc)를 가진 클록 신호에 대응되는 전압(예를 들어,[0079]

Vdd 또는 GND)을 가질 수 있다. 신호전극 노드(N122)는 접지 전압(GND)을 가질 수 있다.

접촉시간(T)부터 활성시간(T') 사이의 구간에서, 감지전극 노드(N121)는 왜곡된 클록신호에 대응되는 전압을 가[0080]

질 수 있다. 예를 들어, 상태 '1'에 대응되는 전압이 전원 전압(Vdd)에서 왜곡 전압(Vx)으로 감쇄될 수 있다.

이 때, 활성화모듈(130)은 클록신호의 왜곡을 감지할 수 있다. 활성화모듈(130)은 감지된 것을 기반으로 기상

(Wake up) 신호를 프로세서(141)로 출력할 수 있다.

활성시간(T') 이후, 감지전극 노드(N121)는 접촉감지부(120)와 신체의 접촉이 해제되기 전까지 왜곡된 클록 신[0081]

호에 대응되는 전압(예를 들어, Vx 또는 GND)을 가질 수 있다. 신호전극 노드(N122)에서는 버퍼(150)를 통해서

전달받은 데이터(Data) 신호가 출력되므로, 신호전극 노드(N122)는 전원 전압(Vdd) 또는 접지 전압(GND)을 가질

수 있다.

접촉감지부(120)와  신체의  접촉이  유지되는  동안  감지전극(121)과  신호전극(122)은  인체통신  채널로[0082]

연결되므로, 신호전극 노드(N122)의 전압 변동은 감지전극 노드(N121)의 전압에 영향을 미칠 수 있다. 다만, 도

면의 간결성을 위해서, 도 6b에서는 신호전극 노드(N122)의 전압 변동에 따른 감지전극 노드(N121)의 전압 변동

이 생략되었다. 또한, 도 6b에서는, 활성시간(T') 이후, 접촉감지부(120)와 신체의 접촉 해제에 따른 감지전극

노드(N121)와 신호전극 노드(N122)의 전압 변동이 생략되었다.

도 7은 도 2의 인체 감지 장치가 접촉 시간을 계산하는 동작을 예시적으로 설명하는 블록도이다. 도 7을 참조하[0083]

면, 인체통신부(140)는 프로세서(141), 신호생성기(142), 모니터부(143), 및 카운터부(144)를 포함할 수 있다.

설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 접촉감지부(120), 활성화모듈(130), 및 버퍼(150)에 대한 상세한 설명은 생

략된다.
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프로세서(141)는 신호생성기(142), 모니터부(143), 및 카운터부(144)를 제어할 수 있다. 신호생성기(142)는 주[0084]

기적으로 전원 전압(Vdd)에서 접지 전압(GND)으로 트리거링 되는 데이터(Data) 신호를 출력할 수 있다. 데이터

(Data) 신호를 기반으로, 인체와의 접촉이 유지되는지 판단될 수 있다. 또한, 데이터(Data) 신호 및 활성화모듈

(130)이 출력하는 기상(Wake) 신호를 기반으로, 인체와의 접촉 시간이 계산될 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 기상(Wake up) 신호를 수신한 프로세서(141)는 10초를 주기로 데이터(Data) 신호가 출력[0085]

되도록 신호생성기(142)를 제어할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 접촉이 1시간 이상 유지되는 경우, 프로세서

(141)는 10분을 주기로 데이터(Data) 신호가 출력되도록 신호생성기(142)를 제어할 수 있다.

모니터부(143)는 감지전극 노드(N121)의 전압을 감시할 수 있다. 카운터부(144)는 모니터부(143)에서 감시된 감[0086]

지전극  노드(N121)의  전압을  기반으로,  인체  감지  장치(100)와 신체의 접촉이 유지되는지 확인할 수  있다.

또한, 카운터부(144)는 프로세서(141)와 연동하여 인체 감지 장치(100)와 신체의 접촉 시간을 계산할 수 있다. 

도 8은 도 7의 신호전극의 전압 및 감지전극의 전압을 예시적으로 보여주는 그래프이다. 설명의 편의를 위하여,[0087]

도 8의 그래프는 도 7의 인체 감지 장치(100)를 참조하여 설명된다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성

요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

도 7 및 도 8을 참조하면, 신호전극 노드(N122)의 전압은 주기적으로 전원 전압(Vdd)에서 접지 전압(GND)로 트[0088]

리거링 될 수 있다. 예를 들어, 신호전극 노드(N122)의 전압은 제1 상승 시점(Ta1)에서 상승하고, 제1 하강 시

점(Ta2)에서 하강할 수 있다. 프로세서(141)의 제어에 의해서, 신호전극 노드(N122)의 전압이 반복적으로 상승

및 하강하는 주기(T)는 빨라지거나 느려질 수 있다.

감지전극 노드(N121)의 전압은 신호전극 노드(N122)의 전압 변동에 따라 변할 수 있다. 예를 들어, 제1 상승 시[0089]

점(Ta1)에서 신호전극 노드(N122)의 전압이 상승한 경우, 신호전극 노드(N122)와 신체를 통해서 연결된 감지전

극 노드(N121)의 전압은 상승할 수 있다. 제1 하강 시점(Ta2)에서 신호전극 노드(N122)의 전압이 하강한 경우,

감지전극 노드(N121)의 전압은 하강할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 접촉감지부(120)와 신체의 접촉이 유지되는 동안 신호전극(122)에서 데이터(Data) 신호[0090]

가 출력되면, 감지전극 노드(N121)에서 하강 에지(Falling edge)가 발생할 수 있다. 

좀 더 상세하게는, 제1 하강 시점(Ta2)에서 감지전극 노드(N121)의 전압은 제1 전압(Va)일 수 있다. 제1 관측[0091]

시점(Ta')에서 감지전극 노드(N121)의 전압은 제2 전압(Vb)일 수 있다. 이 때, 모니터부(143)는 감지전극 노드

(N121)의 전압이 제1 전압(Va)에서 제2 전압(Vb)으로 낮아지는 하강 에지(Falling edge)를 감시할 수 있다.

카운터부(144)는 모니터부(143)에서 감시한 하강 에지(Falling edge)를 카운트 할 수 있다. 이를 기반으로, 카[0092]

운터부(144)는 신체와의 접촉이 유지됨을 확인할 수 있고, 프로세서(141)와 연동하여 신체 접촉 시간을 계산할

수 있다.

예시적인 실시 예에서, 접촉감지부(120)와 신체의 접촉이 끊어진 후, 신호전극(122)에서 데이터(Data) 신호가[0093]

출력되면, 감지전극 노드(N121)에서 하강 에지(Falling edge)가 발생하지 않을 수 있다. 

좀 더 상세하게는, 접촉종료시간(Tx)에서 접촉감지부(120)와 신체의 접촉이 끊어질 수 있다. 접촉이 끊어진 후,[0094]

활성화모둘(130)의 커패시터에 전하가 충전되면서 감지전극 노드(N121)는 기준 전압(Vdd/2)을 가질 수 있다. 이

후, 제2 하강 시점(Tb2)에서 신호전극 노드(N122)의 전압이 감소하더라도, 감지전극(121)과 신호전극(122)은 신

체를 통해서 연결되지 않으므로, 제2 관측 시점(Tb')에서 감지전극 노드(N121)의 전압이 감소하는 하강 에지

(Falling edge)가 발생하지 않을 수 있다.

이 경우, 모니터부(143)에서 하강 에지(Falling edge)가 발생하지 않음이 검출될 수 있다. 카운터부(144)는 검[0095]

출된 결과를 기반으로 인체와의 접촉이 끊어졌다는 정보를 프로세서(141)에 전달할 수 있다. 프로세서(141)는

인체와의 접촉이 끊어졌다는 정보를 가질 수 있으며, 접촉이 끊어졌다는 정보와 이전에 수신된 기상(Wake up)

신호에 대한 정보를 기반으로 접촉이 유지된 시간을 계산할 수 있다.

도 9는 도 2의 인체 감지 장치가 수행하는 인체 통신 동작을 설명하는 블록도이다. 도 9를 참조하면, 인체통신[0096]

부(140)는 프로세서(141), 신호생성기(142), 및 송수신부(145)를 포함할 수 있다. 인체 감지 장치(100)는 신호

전극(122)과 버퍼(150) 사이에 인체매칭 네트워크(151)를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된

구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

송수신부(145)는 인체통신을 위한 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(145)의 제어를 받는 신호생성기(142)는[0097]
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데이터(Data) 신호를 출력할 수 있다. 신호생성기(142)로부터 출력되는 데이터(Data) 신호는 인체통신을 위한

신호일 수 있다. 

인체매칭 네트워크(151)는 신호전극(122)과 연결될 수 있고, 임피던스 매칭(impedance matching)을 위한 네트워[0098]

크일 수 있다. 좀 더 상세하게는, 인체매칭 네트워크(151)는 신호전극(122)으로부터 출력된 데이터(Data) 신호

가 신체에 전달될 때 신호 반사(signal reflection)를 줄일 수 있고, 인체통신과 무관한 전력소모를 줄일 수 있

다.

신호전극(122)은 인체통신에서 송수신전극으로 활용될 수 있다. 좀 더 상세하게는, 인체통신부(140)가 활성상태[0099]

에서 출력하는 데이터(Data) 신호는 인체통신에서 송수신 신호일 수 있다. 예를 들어, 활성화모듈(130)에서 신

체와의 접촉이 감지되지 않으면, 신호전극(122)은 접지 전압(GND)을 출력할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 활

성화모듈(130)에서 신체와의 접촉이 감지되면, 신호전극(122)은 인체통신을 위한 송수신 신호를 포함하는 데이

터(Data) 신호를 신체로 출력할 수 있다.

도 10은 도 9의 인체 감지 장치의 동작을 예시적으로 설명하는 블록도이다. 도 10을 참조하면, 인체 감지 장치[0100]

(100)는 신호전극(122)과 인체매칭 네트워크(151) 사이에 연결되는 접지제어부(152)를 포함할 수 있다. 인체 감

지 장치(100)는 도 9의 인체 감지 장치(100)와 마찬가지로 인체통신부(140)가 대기상태일 때, 신호전극(122)에

서 접지 전압(GND)을 출력할 수 있다.

인체통신부(140)가 대기상태일 때 신호전극(122)이 접지 전압(GND)을 출력하는 방법으로, 도 9의 인체 감지 장[0101]

치(100)처럼 인체통신부(140)의 신호발생기(142)가 접지 전압(GND)을 출력하는 방법이 있으며, 도 10의 인체 감

지 장치(100)처럼 별도의 접지제어부(152)를 사용하는 방법이 있다. 

접지제어부(152)는 인체통신부(140)가 대기상태일 때 신호전극(122)과 접지 전압(GND)을 연결할 수 있고, 인체[0102]

통신부(140)가 활성상태일 때 신호전극(122)과 접지 전압(GND)의 연결을 해제할 수 있다. 예를 들어, 접지제어

부(152)는 인체통신부(140)에 의해서 제어될 수 있고, 접지 전압(GND) 단자 및 스위치를 포함할 수 있다. 도 10

에 도시되지는 않았으나, 예시적인 실시 예에서, 접지제어부(152)는 인체매칭 네트워크(151)와 버퍼(150) 사이

에 연결되거나, 버퍼(150)와 인체통신부(140) 사이에 연결될 수 있다.

상술된 바와 같이, 별도의 접지제어부(152)가 사용되는 경우, 인체통신부(140)의 신호생성기가 직접 접지 전압[0103]

(GND)을 출력하지 않아도, 인체통신부(140)가 대기상태일 때 신호전극(122)이 접지 전압(GND)을 출력할 수 있으

므로, 도 10의 인체 감지 장치(100)는 도 9의 인체 감지 장치(100)와 마찬가지로 외부 노이즈에 강건한 특성을

가질 수 있다.

도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다. 도 11을 참조하면, 인체 감지 장치[0104]

(200)는 동작감지부(210), 활성화모듈(220), 인체통신부(230), 버퍼(240), 및 신호전극(250)을 포함할 수 있다.

인체통신부(230), 버퍼(240), 및 신호전극(250)의 동작은 앞서 설명된 동작과 유사하므로, 이에 대한 상세한 설

명은 생략된다.

동작감지부(210)는 외부로부터 발생한 물리적인 동작을 감지할 수 있다. 예를 들어, 사람이 인체 감지 장치[0105]

(200)의 버튼을 누르는 경우, 버튼은 동작감지부(210)에 대응될 수 있다. 이 때, 사람이 버튼을 누르는 동작은

외부로부터 발생한 물리적인 동작에 대응될 수 있다.

활성화모듈(220)은 동작감지부(210)에서 감지된 동작을 기반으로 하여 인체통신부(230)로 기상(Wake up) 신호를[0106]

출력할 수 있다. 예를 들어, 활성화모듈(220)은 스위치 및 전원장치를 포함할 수 있다. 좀 더 상세하게는, 사람

이 인체 감지 장치(200)의 버튼을 누르면, 인체 감지 장치(200) 내부의 스위치가 턴 온 되면서 전원이 켜질 수

있고, 인체통신부(230)는 공급된 전원을 기반으로 활성화될 수 있다. 이 때, 인체통신부(230)에 공급되는 전원

이 기상(Wake up) 신호에 대응될 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 인체 감지 장치(200)의 동작감지부(210)는 동작 감지 센서일 수 있으며, 활성화모듈[0107]

(220)은 동작감지부(210)에서 감지된 동작을 기반으로 하여 인체통신부(230)로 기상(Wake up) 신호를 출력할 수

있다. 출력되는 기상(Wake up) 신호는 전기적인 형태의 디지털 신호일 수 있다.

도 12는 도 11의 인체 감지 장치의 동작을 설명하는 순서도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 12의 순서도에 따른[0108]

동작은 도 11의 인체 감지 장치(200)를 참조하여 설명된다. 도 11 및 도 12를 참조하면, 인체 감지 장치는 S200

단계를 수행할 수 있다. S200 단계의 동작은 도 4의 S100 단계와 유사하므로 생략된다.

S210 단계에서, 동작감지부(210)는 외부에서 물리적인 동작을 감지할 수 있다. 예를 들어, 인체 동작이 감지되[0109]
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지 않는 경우, S200단계로 되돌아 갈 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 인체 동작이 감지되는 경우, 인체 동작이

감지되었다는 정보가 활성화모듈(220)로 전달될 수 있다.

S211 단계에서, 활성화모듈(220)은 인체통신부(230)로 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다. S212 단계에서,[0110]

인체통신부(230)는 수신된 기상(Wake up) 신호를 기반으로 활성화될 수 있다. S220 단계에서, 인체통신부(230)

는 데이터(Data) 신호를 출력할 수 있고, 출력된 데이터(Data) 신호는 버퍼(240) 및 신호전극(250)을 통해서 신

체(260)로 전송됨으로써, 인체통신이 수행될 수 있다.

상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치(200)는 인체의 특정 동작을 기반으로 하여 대기상[0111]

태에서 활성상태로 전환될 수 있다. 도 3의 인체 감지 장치(100)는 단순히 신체와 접촉이 발생했다는 정보를 얻

는 반면, 인체 감지 장치(200)는 특정 동작이 발생했다는 정보를 얻을 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른

인체 감지 장치(200)에 의하면, 사용자는 인체의 동작에 관련된 상세한 정보를 얻을 수 있다.

도 13은 도 11의 인체 감지 장치의 동작을 예시적으로 설명하는 도면이다. 도 13을 참조하면, 본 발명의 실시[0112]

예에 따른 인체 감지 장치는 병에 구현될 수 있다. 동작감지부(211)는 병의 뚜껑일 수 있고, 뚜껑이 열리는 동

작을 감지할 수 있다. 활성화모듈(221)은 병의 뚜껑 표면에 부착된 스위치일 수 있고, 뚜껑이 열리는 동작을 감

지하면 인체통신부(230)로 기상(Wake up) 신호를 출력할 수 있다.

상술된 바와 같이, 병에 구현된 인체 감지 장치는 뚜껑을 여는 특정 동작을 감지할 수 있다. 예를 들어, 약병에[0113]

인체 감지 장치가 적용되는 경우, 환자의 신체와 약병의 접촉이 감지된 사실만으로, 환자가 약을 복용한 사실이

판단되기 어렵다. 예시적인 실시 예에서, 약병에 인체 감지 장치가 적용되는 경우, 환자가 약의 뚜껑을 여는 동

작이 감지될 수 있으므로, 환자가 약을 복용했는지 여부에 대한 신뢰도 높은 정보가 얻어질 수 있다.

도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다. 도 14를 참조하면, 인체 감지 장치[0114]

(300)는 접촉감지부(320), 제1 활성화모듈(330), 인체통신부(340), 동작감지부(350), 제2 활성화모듈(360), 및

버퍼(370)를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

제1 활성화모듈(330)은 접촉감지부(320)를 통해서 신체(310)와의 접촉을 감지하고, 이를 기반으로 인체통신부[0115]

(340)에 제1 기상신호(W1)를 출력할 수 있다. 제2 활성화모듈(360)은 동작감지부(350)를 통해서 인체 동작을 감

지하고, 이를 기반으로 인체통신부(340)에 제2 기상신호(W2)를 출력할 수 있다. 인체통신부(340)는 제1 기상신

호(W1) 및 제2 기상신호(W2)를 수신할 수 있고, 수신된 신호들(W1, W2)을 기반으로 인체통신 수행을 위한 데이

터(Data) 신호를 출력할 수 있다.

상술된 바와 같이, 인체 감지 장치(300)는 인체의 접촉과 인체의 동작을 모두 고려하여 인체통신 수행여부를 판[0116]

단할 수 있으므로, 인체통신이 수행될 가능성이 낮은 경우, 불필요한 데이터(Data) 신호의 출력이 억제될 수 있

다. 예를 들어, 단순한 인체 접촉만 발생하고 추가적인 동작이 없는 경우, 인체통신부(340)에서 데이터(Data)

신호의 출력이 억제될 수 있다.  

도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 인체 감지 장치를 보여주는 도면이다. 도 15를 참조하면, 인체 감지 장치[0117]

(400)는  접촉감지부(420),  제1  활성화모듈(430),  인체통신부(440),  제1  동작감지부(451),  제2  활성화모듈

(461), 제2 동작감지부(452), 제3 활성화모듈(462), 및 버퍼(470)를 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 앞

서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다.

제2 활성화모듈(461)은 제1 동작감지부(451)를 통해서 제1 동작을 감지하고, 이를 기반으로 인체통신부(440)에[0118]

제2 기상신호(W2)를 출력할 수 있다. 제3 활성화모듈(462)은 제2 동작감지부(452)를 통해서 제2 동작을 감지하

고, 이를 기반으로 인체통신부(440)에 제3 기상신호(W3)를 출력할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 인체통신부(440)는 제1 기상신호(W1), 제2 기상신호(W2), 및 제3 기상신호(W3)가 모두[0119]

수신되면 데이터(Data) 신호를 출력할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 인체통신부(440)는 제1 기상신호(W1)를 수신하면 인체 접촉에 관한 데이터(Data) 신호를[0120]

출력할 수 있고, 제2 기상신호(W2)를 수신하면 제1 동작에 관한 데이터(Data) 신호를 출력할 수 있으며, 제3 기

상신호(W3)를 수신하면 제2 동작에 관한 데이터(Data) 신호를 출력할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 인체통신부(440)는 제1 동작 및 제2 동작 이외의 적어도 하나의 다른 동작을 더 감지할[0121]

수 있고, 적어도 하나의 동작감지부 및 적어도 하나의 활성화모듈을 더 포함할 수 있다.

상술된 바와 같이, 인체 감지 장치(400)는 인체 접촉 및 복수의 동작들을 감지할 수 있으므로, 인체에 대한 상[0122]
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세하고 다양한 정보들을 얻을 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 인체 감지 장치(400)는 감지된 특정 동작에 대응

되는  특정  데이터(Data)  신호를  출력할  수  있으므로,  인체통신부(440)는  효율적으로  인체통신을  수행할  수

있다.

도 16은 도 14의 인체 감지 장치의 동작을 설명하는 순서도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 16의 순서도에 따른[0123]

동작은 도 14의 인체 감지 장치(300)를 참조하여 설명된다. 도 14 및 도 16을 참조하면, 인체 감지 장치는 S300

단계를 수행할 수 있다. S300 단계의 동작은 도 4의 S100 단계와 유사하므로 생략된다.

S311 단계에서, 제1 활성화모듈(330)은 감지된 신체 접촉을 기반으로 인체통신부(340)에 제1 기상신호(W1)를 출[0124]

력할 수 있다. S312 단계에서, 인체통신부(340)는 대기상태에서 활성상태로 전환될 수 있다. S313 단계에서, 인

체통신부(340)는 인체통신 수행을 준비할 수 있다

S314 단계에서, 인체통신부(340)는 인체 접촉이 유지되는지 여부를 확인하기 위한 신호를 출력할 수 있고, 감지[0125]

전극(321)의 전압 변동을 감시하여 접촉이 유지되는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 인체 접촉이 끊어진 경우,

S300 단계로 되돌아갈 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 인체 접촉이 유지되는 경우, 인체 동작을 감지할 수 있

다.

S320 단계에서, 동작감지부(350)는 인체 동작을 감지할 수 있다. 예를 들어, 인체 동작이 감지되지 않는 경우,[0126]

S313 단계로 되돌아갈 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 인체 동작이 감지되는 경우, 동작감지부(350)는 인체 동

작이 감지되었다는 정보를 제2 활성화모듈(360)로 전달할 수 있다.

S321 단계에서, 제2 활성화모듈(360)은 동작감지부(350)에서 인체 동작이 감지된 것을 기반으로 하여, 인체통신[0127]

부(340)로 제2 기상신호(W2)를 출력할 수 있다.

S330 단계에서, 인체통신부(340)는 수신된 제1 기상신호(W1) 및 제2 기상신호(W2)를 기반으로 하여, 인체통신[0128]

수행을 위한 데이터(Data) 신호를 출력할 수 있다. 출력된 데이터(Data) 신호는 신호전극(322)을 통해서 신체

(310)로 전달될 수 있으며, 이를 기반으로 인체통신이 수행될 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 장치(300)의 동작 방법은 S321 단계 이후, 다른 동작을 감지하는 단계를 더 포함할 수[0129]

있다. 좀 더 상세하게는, S321 단계 이후, S314 단계를 포함할 수 있고, 다른 동작을 감지하는 단계를 포함할

수 있으며, 다른 동작이 감지되지 않으면 S313 단계로 되돌아갈 수 있고, 다른 동작이 감지되면 제3 기상신호를

발생하고 S330 단계로 이동할 수 있다. 

예시적인 실시 예에서, S321 단계 이후, 복수의 다른 동작들 각각을 감지하는 복수의 단계가 각각 더 추가될 수[0130]

있다.

상술된 바와 같이, 도 16에서 설명되는 장치(300)의 동작 방법은, 모든 기상신호들(W1 및 W2)을 수신한 인체통[0131]

신부(340)에 의해서 인체통신이 수행되는 단계(S330)를 포함하므로, 본 발명의 실시 예에 따르면, 불필요한 통

신수행이 억제되는 인체 감지 장치가 제공될 수 있다.

도 17은 도 14의 인체 감지 장치의 동작을 예시적으로 설명하는 순서도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 17의 순[0132]

서도에 따른 동작은 도 14의 인체 감지 장치(300)를 참조하여 설명된다.  도 14 및 도 17을 참조하면, 인체 감

지 장치는 S400 단계를 수행할 수 있다. S400 내지 S412 단계의 동작은 도 16의 S300 내지 S312 단계와 유사하

므로 생략된다. 

도 14 및 도 17을 참조하면, S413 단계에서, 인체통신부(340)는 수신된 제1 기상신호(W1)를 기반으로 접촉에 관[0133]

한 데이터(Data) 신호를 출력할 수 있다. S422 단계에서, 인체통신부(340)는 수신된 제2 기상신호(W2)를 기반으

로 동작에 관한 데이터(Data) 신호를 출력할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, 장치(300)의 동작 방법은 S422 단계 이후, 다른 동작을 감지하는 단계를 더 포함할 수[0134]

있다. 좀 더 상세하게는, S422 단계 이후, S414 단계를 포함할 수 있고, 다른 동작을 감지하는 단계를 포함할

수 있으며, 다른 동작이 감지되지 않으면 S414 단계로 되돌아갈 수 있고, 다른 동작이 감지되면 다른 동작에 관

한 데이터(Data) 신호를 출력할 수 있다.

예시적인 실시 예에서, S422 단계 이후, 복수의 다른 동작들 각각을 감지하는 복수의 단계가 각각 더 추가될 수[0135]

있다.

상술된 바와 같이, 도 17에서 설명되는 장치(300)의 동작 방법은, 인체통신부(340)가 수신된 기상신호(예를 들[0136]

어, W1)에 대응되는 데이터(예를 들어, 접촉에 관한 데이터) 신호를 출력하는 단계를 포함하므로, 본 발명의 실
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시 예에 따르면, 감지된 다양한 인체 정보들 각각에 대응되는 데이터(Data) 신호를 출력하는 인체 감지 장치가

제공될 수 있다.

위에서 설명한 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 예들이다. 본 발명에는 위에서 설명한 실시 예들뿐만[0137]

아니라, 단순하게 설계 변경하거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들도 포함될 것이다. 또한, 본 발명에는 상

술한 실시 예들을 이용하여 앞으로 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다.

부호의 설명

100: 인체 감지 장치[0138]

120: 인체감지부

121: 감지전극

122: 신호전극

130: 활성화모듈

140: 인체통신부

142: 신호생성기

143: 모니터부

144: 카운터부

150: 버퍼

151: 인체매칭 네트워크

200: 인체 감지 장치

210: 동작감지부

300: 인체 감지 장치

400: 인체 감지 장치

도면

도면1
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

수신 전극;

가상 전극;

상기 수신 전극과 상기 가상 전극 사이에 연결되고, 상기 수신 전극을 통하여 수신된 신호의 저주파 잡음을 제

거하여 고주파 신호를 생성하는 필터 회로;

상기 필터 회로의 후단에 연결되고, 상기 고주파 신호를 정류하여 저주파 기저대역 신호로 재구성하는 저주파

재구성 회로; 및

상기 저주파 재구성 회로의 후단에 연결되고, 상기 저주파 기저대역 신호를 증폭하는 증폭 회로를 포함하는 인

체 통신 수신기.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 필터 회로는 적어도 하나의 인덕터를 포함하는 인체 통신 수신기.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 저주파 재구성 회로는:

다이오드;

상기 다이오드의 양극과 상기 수신 전극 사이에 연결된 제 1 커패시터;

상기 다이오드의 음극과 상기 가상 전극 사이에 연결된 제 2 커패시터;

상기 다이오드의 음극과 상기 가상 전극 사이에 연결된 부하 저항; 및

상기 제 1 커패시터 및 상기 다이오드의 양극 사이에 연결된 제 1 복수의 저항들을 포함하는 인체 통신 수신기.

청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 제 1 복수의 저항들은 전원 전압과 그라운드 사이에 연결되고, 상기 다이오드의 양극에 제 1 바이어스 전

압을 제공하는 인체 통신 수신기.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 증폭 회로는:

차동 증폭기;

상기 저주파 재구성 회로의 상기 후단과 상기 차동 증폭기의 제 1 입력 단자 사이에 연결되는 제 3 커패시터;

상기 저주파 재구성 회로의 상기 후단과 상기 차동 증폭기의 제 2 입력 단자 사이에 연결되는 제 4 커패시터;

상기 제 1 입력 단자에 연결되는 제 2 복수의 저항들; 및

상기 제 2 입력 단자에 연결되는 제 3 복수의 저항들을 포함하는 인체 통신 수신기.

공개특허 10-2021-0150940

- 3 -



청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 제 2 복수의 저항들 및 상기 제 3 복수의 저항들은 전원 전압과 그라운드 사이에 연결되고,

상기 제 2 복수의 저항들은 상기 차동 증폭기의 상기 제 1 입력 단자에 제 2 바이어스 전압을 제공하고, 그리고

상기 제 3 복수의 저항들은 상기 차동 증폭기의 상기 제 2 입력 단자에 제 3 바이어스 전압을 제공하는 인체 통

신 수신기.

청구항 7 

제 5 항에 있어서,

상기 차동 증폭기의 상기 제 1 입력 단자는 상기 제 1 입력 단자와 연결된 상기 제 3 커패시터를 통과한 제 1

신호를 입력 받고,

상기 차동 증폭기의 상기 제 2 입력 단자는 상기 제 2 입력 단자와 연결된 상기 제 4 커패시터를 통과한 제 2

신호를 입력 받고,

상기 차동 증폭기는 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호를 차동 증폭하는 인체 통신 수신기.

청구항 8 

인체 통신 수신기의 동작 방법에 있어서,

수신 전극과 가상 전극 사이에 연결된 필터 회로가 상기 수신 전극을 통하여 수신된 신호에서 저주파 잡음을 제

거하는 단계;

상기 필터 회로의 후단에 연결된 저주파 재구성 회로가 상기 고주파 신호를 정류하여 저주파 기저대역 신호로

재구성하는 단계; 및

상기 저주파 재구성 회로의 후단에 연결된 증폭 회로가 상기 저주파 기저대역 신호를 증폭하는 단계를 포함하는

동작 방법.

청구항 9 

제 8 항에 있어서,

상기 저주파 재구성 회로는:

다이오드;

상기 다이오드의 양극과 상기 수신 전극 사이에 연결된 제 1 커패시터;

상기 다이오드의 음극과 상기 가상 전극 사이에 연결된 제 2 커패시터;

상기 다이오드의 음극과 상기 가상 전극 사이에 연결된 부하 저항; 및

상기 제 1 커패시터 및 상기 다이오드의 양극 사이에 연결된 제 1 복수의 저항들을 포함하는 동작 방법.

청구항 10 

제 9 항에 있어서,

상기 저주파 기저대역 신호로 재구성하는 단계는:

상기 다이오드가 상기 고주파 신호를 정류하여 정류 신호를 생성하는 단계;

상기 정류 신호를 상기 제 2 커패시터에 저장하는 단계; 및

상기 부하 저항이 상기 저장된 상기 정류 신호를 방전시키는 단계를 포함하는 동작 방법.

청구항 11 
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제 10 항에 있어서,

상기 제 1 복수의 저항들은 전원 전압과 그라운드 사이에 연결되고,

상기 저주파 기저대역 신호로 재구성하는 단계는:

상기 정류 신호를 생성하는 단계 이전에, 상기 제 1 복수의 저항들에 의해, 상기 다이오드의 양극에 제 1 바이

어스 전압을 제공하는 단계를 더 포함하는 동작 방법.

청구항 12 

제 8 항에 있어서,

상기 증폭 회로는:

차동 증폭기;

상기 저주파 재구성 회로의 상기 후단과 상기 차동 증폭기의 제 1 입력 단자 사이에 연결되는 제 3 커패시터;

상기 저주파 재구성 회로의 상기 후단과 상기 차동 증폭기의 제 2 입력 단자 사이에 연결되는 제 4 커패시터;

상기 제 1 입력 단자에 연결되는 제 2 복수의 저항들; 및

상기 제 2 입력 단자에 연결되는 제 3 복수의 저항들을 포함하는 동작 방법.

청구항 13 

제 12 항에 있어서,

상기 제 2 복수의 저항들 및 상기 제 3 복수의 저항들은 전원 전압과 그라운드 사이에 연결되고,

상기 저주파 기저대역 신호를 증폭하는 단계는:

상기 제 2 복수의 저항들이, 상기 차동 증폭기의 상기 제 1 입력 단자에 제 2 바이어스 전압을 제공하는 단계;

상기 제 3 복수의 저항들이, 상기 차동 증폭기의 상기 제 2 입력 단자에 제 3 바이어스 전압을 제공하는 단계를

포함하는 동작 방법.

청구항 14 

제 12 항에 있어서,

상기 저주파 기저대역 신호를 증폭하는 단계는:

상기 차동 증폭기의 상기 제 1 입력 단자가, 상기 제 1 입력 단자와 연결된 상기 제 3 커패시터를 통과한 제 1

신호를 입력 받는 단계;

상기 차동 증폭기의 상기 제 2 입력 단자가, 상기 제 2 입력 단자와 연결된 상기 제 4 커패시터를 통과한 제 2

신호를 입력 받는 단계; 및

상기 차동 증폭기가, 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호를 차동 증폭하는 단계를 포함하는 동작 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 인체 통신 수신기에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 저주파 잡음을 효과적으로 제거할 수 있는 인체[0001]

통신 수신기 및 그 동작 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

인체통신은 인체를 매질로 하여 송신기에서 수신기로 신호 및 정보를 전달하는 통신 방법의 하나로서, 무선통신[0002]

처럼 공기 중으로 방사되는 정보가 아닌 인체를 통하여 신호가 전달되므로 신호에 대한 구속력이 있으며, 신호

의 변복조가 필요 없이 디지털 신호를 직접 인체로 전달하여 송수신할 수 있으므로 간단한 구조와 낮은 소모 전

력을 가지는 통신 방법이다.
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인체통신 수신기로 유입되는 신호 중 송신기에서 송신하는 신호의 대역 외에 불필요한 신호 대역을 거르기 위한[0003]

대역 통과 필터를 구비하게 되는데, 대역 통과를 효과적으로 완성하기 위하여 최적의 필터 구조를 구현하는 것

이 신호의 무결성을 위하여 매우 중요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 목적은 수신 신호에서 저주파 잡음을 제거하여 얻어진 고주파 신호를 본래의 저주파 기저대역 신호로[0004]

재구성하기 위한 저주파 재구성 회로를 포함하는 인체 통신 수신기 및 그 동작 방법을 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 수신기는 수신 전극; 가상 전극; 상기 수신 전극과 상기 가상 전극 사이에[0005]

연결되고, 상기 수신 전극을 통하여 수신된 신호의 저주파 잡음을 제거하여 고주파 신호를 생성하는 필터 회로;

상기 필터 회로의 후단에 연결되고, 상기 고주파 신호를 정류하여 저주파 기저대역 신호로 재구성하는 저주파

재구성 회로; 및 상기 저주파 재구성 회로의 후단에 연결되고, 상기 저주파 기저대역 신호를 증폭하는 증폭 회

로를 포함한다.

본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 수신기의 동작 방법은 수신 전극과 가상 전극 사이에 연결된 필터 회로가[0006]

상기 수신 전극을 통하여 수신된 신호에서 저주파 잡음을 제거하는 단계; 상기 필터 회로의 후단에 연결된 저주

파 재구성 회로가 상기 고주파 신호를 정류하여 저주파 기저대역 신호로 재구성하는 단계; 및 상기 저주파 재구

성 회로의 후단에 연결된 증폭 회로가 상기 저주파 기저대역 신호를 증폭하는 단계를 포함한다.

발명의 효과

본 발명의 실시 예에 따르면, 인체 통신의 수신 신호에 포함된 정보 중 불필요한 잡음을 제거할 수 있다.[0007]

나아가 본 발명의 실시 예에 따르면, 잡음 신호가 제거된 고주파 신호를 본래의 저주파 기저대역 신호로 재구성[0008]

함으로써 저주파 잡음을 효과적으로 회피할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 수신기의 예시적인 구성을 나타내는 회로도이다.[0009]

도 2a는 일반적인 저주파 기저대역 신호의 파형을 나타낸다.

도 2b는 본 발명의 실시 예에 따른 송신 신호의 파형을 나타낸다.

도 3은 도 1의 수신 전극에 입력되는 제 1 수신 신호의 파형과 가상 전극에 입력되는 제 2 수신 신호의 파형을

나타낸다.

도 4a는 도 1의 정입력 신호의 파형과 제 1 노드에서 신호의 파형을 나타낸다.

도 4b는 도 1의 제 2 노드 및 제 3 노드에서 신호의 파형을 나타낸다.

도 4c는 도 1의 제 4 노드에서 신호의 파형을 나타낸다.

도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 수신기의 동작 방법을 나타내는 예시적인 흐름도이다.

도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신을 위한 장치를 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

아래에서는, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로, 본 발[0010]

명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재될 것이다.

상세한 설명에서 사용되는 부 또는 유닛(unit), 모듈(module), 블록(block), ~기(~or, ~er) 등의 용어들을 참[0011]

조하여 설명되는 구성 요소들 및 도면에 도시된 기능 블록들은 소프트웨어, 또는 하드웨어, 또는 그것들의 조합

의 형태로 구현될 수 있다. 예시적으로, 소프트웨어는 기계 코드, 펌웨어, 임베디드 코드, 및 애플리케이션 소

프트웨어일 수 있다. 예를 들어, 하드웨어는 전기 회로, 전자 회로, 프로세서, 컴퓨터, 집적 회로, 집적 회로

공개특허 10-2021-0150940

- 6 -



코어들, 압력 센서, 관성 센서, 멤즈 (microelectromechanical system; MEMS), 수동 소자, 또는 그것들의 조합

을 포함할 수 있다.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 수신기(100)의 예시적인 구성을 나타내는 회로도이다. 인체 통신[0012]

수신기(100)는 인체를 매질로 이용하여 인체 통신 송신기(도시하지 않음)로부터 전송된 신호(이하, 송신 신호라

고 한다)의 수신에 있어서, 수신한 신호에 포함된 저주파 잡음을 제거할 수 있고, 저주파 잡음이 제거된 신호를

저주파 기저대역 신호로 재구성한 후 증폭할 수 있다. 인체 통신 수신기(100)는 수신 전극(110), 가상 전극

(120), 필터 회로(130), 저주파 재구성 회로(140), 및 증폭 회로(150)를 포함할 수 있다.

수신 전극(110)은 제 1 수신 신호(IN_1)를 입력 받을 수 있다. 제 1 수신 신호(IN_1)는 송신 신호 및 인체 주변[0013]

의 잡음원(예를 들어, 형광등)으로부터 유입된 저주파 잡음을 포함할 수 있다. 예를 들어, 송신 신호는 고주파

펄스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 수신 전극(110)은 인체의 표피에 직접 부착될 수 있다. 예를 들어, 수신 전

극(110)은 차동 증폭기(151)의 정입력으로 연결될 수 있다.

가상 전극(120)은 증폭 회로(150)에 의한 저주파 기저대역 신호의 차동 증폭을 위한 제 2 수신 신호(IN_2)을 입[0014]

력 받을 수 있다. 제 2 수신 신호(IN_2)는 잡음원으로부터 유입된 저주파 잡음을 포함할 수 있으나, 제 1 수신

신호(IN_1)와 달리 송신 신호를 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 가상 전극(120)은 수신 전극이 부착된 위치

의 반대 편에 위치할 수 있고, 인체 통신 수신기(100)의 외부에 돌출되거나 또는 인체 통신 수신기(100)의 내부

에 위치할 수 있다. 예를 들어, 가상 전극(120)은 인체의 표피에 접촉되지 않을 수 있다. 예를 들어, 가상 전극

(120)은 차동 증폭기(151)의 부입력으로 연결될 수 있다.

필터 회로(130)는 제 1 수신 신호(IN_1)에 포함된 저주파 잡음을 제거할 수 있다. 필터 회로(130)는 수신 전극[0015]

(110) 및 가상 전극(120)과, 증폭 회로(150) 사이에 연결될 수 있다. 필터 회로(130)는 적어도 하나의 인덕터

(131)를 포함할 수 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.

인덕터(131)의 임피던스는 저주파 대역에서 낮아질 수 있다. 따라서, 인덕터(131)는 수신 전극(110)에 입력된[0016]

제 1 수신 신호(IN_1)에 포함된 저주파 잡음에 대하여 수신 전극(110)과 가상 전극(120)이 단락되도록 할 수 있

고, 저주파 잡음을 제거할 수 있다. 필터 회로(130)는 인덕터(131)에 의해 저주파 잡음이 제거된 고주파 신호를

저주파 재구성 회로(140)로 출력할 수 있다.

상술한 바와 같이 가상 전극(120)에 입력된 제 2 수신 신호(IN_2)는 송신 신호를 포함하지 않을 수 있고, 이 경[0017]

우 고주파 대역의 신호를 포함하지 않을 수 있다. 따라서, 인덕터(131)에 의해 제 2 수신 신호(IN_2)에서 저주

파 대역의 신호가 제거되는 경우, 신호의 크기가 0에 가까워질 수 있다. 필터 회로(130)는 크기가 0에 가까워진

부입력 신호(IN_N)를 출력할 수 있다.

저주파 재구성 회로(140)는 저주파 잡음이 제거된 고주파 신호를 저주파 기저대역 신호로 재구성할 수 있다. 저[0018]

주파 재구성 회로(140)는 수신 전극(110) 및 가상 전극(120)과, 증폭 회로(150) 사이에 연결될 수 있으며, 필터

회로(130)의 후단에 연결될 수 있다. 저주파 재구성 회로(140)는 수신 전극(110)과 직렬로 연결된 커패시터

(141), 커패시터(141)와 직렬로 연결된 다이오드(142), 다이오드(142)와 가상 전극(120) 사이에 병렬로 연결된

커패시터(143) 및 부하 저항(144)을 포함할 수 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 저주파 재

구성 회로(140)는 커패시터(141)의 후단에 전원 전압(VDD)과 그라운드(GND) 사이에 연결된 저항들을 포함할 수

있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.

저주파 재구성 회로(140)는 필터 회로(130)가 출력한 저주파 잡음이 제거된 신호를 입력 받을 수 있다. 저주파[0019]

잡음이 제거된 신호는 커패시터(141)를 통과할 수 있고, 커패시터(141)를 통과한 정입력 신호(IN_P)는 다이오드

(142)의 양극으로 입력될 수 있다. 전원 전압(VDD)과 그라운드(GND) 사이에 연결된 저항들은 정입력 신호(IN_

P)가 다이오드(142)의 문턱 전압을 넘을 수 있도록 다이오드(142)의 양극에 바이어스 전압을 인가할 수 있다.

다이오드(142)는 정입력 신호(IN_P)를 정류한 정류 신호를 음극으로 출력할 수 있다. 커패시터(143)는 정류 신[0020]

호를 저장할 수 있고, 커패시터(143)에 저장된 정류 신호는 부하 저항(144)에 의해 방전될 수 있다. 이로써, 커

패시터(143) 및 부하 저항(144)은 다이오드(142)의 음극으로 출력된 정류 신호가 유지되는 시간을 조절할 수 있

고, 정류 신호를 저주파 기저대역 신호로 재구성할 수 있다. 제 1 노드(ND_1)로 출력된 신호는 재구성된 저주파

기저대역 신호일 수 있다.

증폭 회로(150)는 재구성된 저주파 기저대역 신호를 증폭하여 출력할 수 있다. 증폭 회로(150)는 적어도 하나의[0021]

차동 증폭기(151)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차동 증폭기(151)의 정입력 단자 및 부입력 단자에는 각각 적

어도 하나의 커패시터가 직렬로 연결될 수 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 증폭 회로
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(150)의 각 커패시터의 후단과 각 입력 단자 사이에는 전원 전압(VDD)과 그라운드(GND) 사이에 연결된 저항들이

병렬로 연결될 수 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.

제 1 노드(ND_1)로 출력된 재구성된 저주파 기저대역 신호는 차동 증폭기(151)의 정입력 단자와 연결된 커패시[0022]

터를 통하여 제 2 노드(ND_2)로 출력될 수 있다. 차동 증폭기(151)의 정입력 단자는 제 2 노드(ND_2)로 출력된

신호를 입력 받을 수 있다.

제 3  노드(ND_3)에는 가상 전극(120)에 입력된 제 2  수신 신호(IN_2)가 인덕터(131)를 통과한 부입력 신호[0023]

(IN_N)가 그대로 전달될 수 있다. 이로써, 제 3 노드(ND_3)에는 부입력 단자와 연결된 전압(VDD)과 그라운드

(GND) 사이의 저항들에 의해 인가된 바이어스 전압이 나타날 수 있다. 차동 증폭기(151)의 부입력 단자는 제 3

노드(ND_3)로 출력된 신호를 입력 받을 수 있다. 제 3 노드(ND_3)로 출력된 신호는 차동 증폭의 기준이 되는 전

압일 수 있다.

차동 증폭기(151)는 정입력 단자에 입력된 제 2 노드(ND_2)의 신호와 부입력 단자에 입력된 제 3 노드(ND_3)의[0024]

신호를 차동 증폭할 수 있고, 증폭된 신호를 제 4 노드(ND_4)로 출력할 수 있다.

도 2a는 일반적인 저주파 기저대역 신호의 파형을 나타낸다. 구간 T1은 신호의 값이 디지털 하이에 대응하는 구[0025]

간을 나타내고, 구간 T2는 신호의 값이 디지털 로우에 대응하는 구간을 나타낸다. 예를 들어, 구간 T1 및 구간

T2의 길이는 각각 10μs일 수 있다.

인체 통신의 송신 신호로서 도 2a에 나타난 저주파 기저대역 디지털 신호가 그대로 사용될 수 있다. 그러나, 송[0026]

신 신호의 주파수 대역과 잡음의 주파수 대역이 유사할 경우, 송신 신호와 잡음이 중첩될 수 있고, 잡음을 제거

하는 과정에서 본래의 송신 신호도 제거될 수 있으며, 송신 신호의 복구가 불가능할 수 있다.

도 2b는 본 발명의 실시 예에 따른 송신 신호의 파형을 나타낸다. 구간 T1의 경우, 인체 신호 송신기(도시되지[0027]

않음)는 도 2a에 나타난 저주파 기저대역 신호에 대응하는 고주파 펄스를 맵핑(mapping)할 수 있다. 예를 들어,

구간 T1의 길이가 10μs인 경우, 구간 T1의 신호에 대하여 주파수(fCLK)가 10MHz인 고주파 펄스를 맵핑할 수 있

다. 이 경우, 맵핑된 펄스의 폭(1/fCLK)은 100ns일 수 있다. 구간 T2의 경우, 도 2a와 마찬가지로 구간 T1과 같

은 길이의 시간 동안 신호의 값은 디지털 로우로 유지될 수 있다.

도 2b와 같이 저주파 기저대역 신호에 고주파 펄스를 맵핑한 신호를 인체 통신의 송신 신호로서 사용하는 경우,[0028]

송신 신호와 저주파 잡음은 중첩되지 않을 수 있고, 도 1의 필터 회로(130)에서 저주파 잡음을 제거하는 과정에

서도 본래의 송신 신호가 제거되지 않을 수 있다.

도 3은 도 1의 수신 전극(110)에 입력되는 제 1 수신 신호(IN_1)의 파형과 가상 전극(120)에 입력되는 제 2 수[0029]

신 신호(IN_2)의 파형을 나타낸다. 제 1 수신 신호(IN_1) 및 제 2 수신 신호(IN_2)는 인체 주변의 잡음원으로부

터 유입된 잡음을 포함할 수 있다. 예를 들어, 인체 주변의 잡음원은 형광등일 수 있고, 잡음의 주파수는 60kHz

일 수 있다.

제 1 수신 신호(IN_1)는 송신 신호와 인체 주변의 잡음원으로부터 유입된 잡음이 중첩된 신호일 수 있다. 예를[0030]

들어, 도 2b를 참조하여 설명한 바와 같이, 송신 신호는 고주파 펄스를 포함한 신호일 수 있고, 고주파 펄스의

주파수는 10MHz일 수 있다.

제 2  수신 신호(IN_2)는 임의의 기준 전압과 인체 주변의 잡음원으로부터 유입된 잡음이 중첩된 신호일 수[0031]

있다. 제 2 수신 신호(IN_2)는 제 1 수신 신호(IN_1)와 달리 송신 신호를 포함하지 않을 수 있으므로, 고주파

펄스를 포함하지 않는 저주파 신호일 수 있다.

도 4a는 도 1의 정입력 신호(IN_P)의 파형과 제 1 노드(ND_1)에서 신호의 파형을 나타낸다. 도 4b는 도 1의 제[0032]

2 노드(ND_2) 및 제 3 노드(ND_3)에서 신호의 파형을 나타낸다. 도 4c는 도 1의 제 4 노드(ND_4)에서 신호의 파

형을 나타낸다. 이하 도 4a 내지 도 4c와 함께, 도 1을 참조하여 설명한다.

도 4a를 참조하면, 정입력 신호(IN_P)는 인덕터(131)에 의해 제 1 수신 신호(IN_1)에 포함된 저주파 잡음이 제[0033]

거된 후 커패시터(141)를 통과한 신호로서, 정입력 신호(IN_P)의 파형은 도 3에 나타난 제 1 수신 신호(IN_1)의

파형에서 고주파 대역의 신호만 남아있는 형태일 수 있다.

제 1 노드(ND_1)의 신호는 정입력 신호(IN_P)가 다이오드(142)에 의해 정류된 정류 신호를 포함하는 재구성된[0034]

저주파 기저대역 신호로서, 제 1 노드(ND_1)에서 신호의 파형은 정류 신호가 유지되다가 방전되는 형태일 수 있

다. 제 1 노드(ND_1)의 신호에 포함된 정류 신호가 유지되는 시간은 커패시터(143) 및 부하 저항(144)의 값에
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의해 조절될 수 있다.

도 4b를 참조하면, 제 2 노드(ND_2)의 신호는 제 1 노드(ND_1)의 신호가 차동 증폭기(151) 정입력의 전단에 연[0035]

결된 커패시터를 통과한 신호일 수 있다. 제 3 노드(ND_3)의 신호는 부입력 신호(IN_N)가 차동 증폭기(151) 부

입력의 전단에 연결된 커패시터를 통과한 신호일 수 있다.

부입력 신호(IN_N)는 제 2 수신 신호(IN_2)가 인덕터(131)에 의해 그 크기가 0에 가까워진 신호이기 때문에, 제[0036]

3 노드(ND_3)의 신호는 차동 증폭기(151)의 부입력 전단에 병렬로 연결된, 전원 전압(VDD)과 그라운드(GND) 사

이에 연결된 저항들에 의해 인가되는 바이어스 전압으로 나타날 수 있다. 즉, 도 4b에 나타난 바와 같이, 제 2

노드(ND_2) 및 제 3 노드(ND_3)에서 신호의 파형은 바이어스 전압을 기준으로 나타날 수 있다. 제 2 노드(ND_

2)의 신호는 차동 증폭기(151)의 정입력으로 입력될 수 있고, 제 3 노드(ND_3)의 신호는 차동 증폭기(151)의 부

입력으로 입력될 수 있다. 제 2 노드(ND_2)의 신호는 제 3 노드(ND_3)의 신호의 크기에 기반하여 증폭될 수 있

다.

도 4c를 참조하면, 제 4  노드(ND_4)의 신호는 차동 증폭기로 입력된 제 2  노드(ND_2)의 신호 및 제 3 노드[0037]

(ND_3)의 신호가 차동 증폭되어 출력되는 신호일 수 있다. 제 4 노드(ND_4)에서 최종적인 신호의 파형은 도 2a

에 나타난 바와 같이, 고주파 펄스가 맵핑되기 이전의 저주파 기저대역 신호의 파형으로 나타날 수 있다.

도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 수신기(100)의 동작 방법을 나타내는 예시적인 흐름도이다. 이하[0038]

도 5와 함께, 도 1을 참조하여 설명한다.

단계 S110에서, 필터 회로(130)가 제 1 수신 신호(IN_1)에 포함된 저주파 잡음을 제거할 수 있다. 단계 S120에[0039]

서,  저주파 재구성 회로(140)가 저주파 잡음이 제거된 고주파 신호를 저주파 기저대역 신호로 재구성할 수

있다. 단계 S130에서, 증폭 회로(150)가 저주파 재구성 회로(140)에서 재구성된 저주파 기저대역 신호를 증폭할

수 있다.

도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신을 위한 장치(1000)를 개념적으로 나타낸다. 인체 통신을 위한 장치[0040]

(1000)는 인체 통신 송신기(1100) 및 인체 통신 수신기(1200)를 포함할 수 있다.

인체 통신 송신기(1100)는 송신 디지털 모뎀(1110), 송신 전극 구동 회로(1120), 및 송신 전극(1130)을 포함할[0041]

수  있다.  인체  통신  송신기(1100)는  인체  통신  송신기(1100)의  그라운드와  지표면  접지  사이에  형성된

전기장과, 인체와 송신 전극(1130) 사이에 형성된 전기장에 기반하여 인체로 송신 신호(Tx)를 전달할 수 있다.

예를 들어, 송신 전극(1130)에 시간에 따라 변하는 전압이 인가되는 경우, 시간에 따라 변하는 전기장이 인체와[0042]

송신 전극(1130) 사이에 형성될 수 있고, 인체에도 시간에 따라 변하는 전하가 발생할 수 있다. 이로써, 인체

통신 송신기(1100)는 인체로 송신 신호(Tx)를 전달할 수 있다. 예를 들어, 상술한 각 전기장의 세기는, 인체 통

신 송신기(1100)의 그라운드와 지표면 접지 사이의 커패시턴스(C1), 인체와 송신 전극(1130) 사이의 커패시턴스

(C2)에 기반하여 달라질 수 있다.

송신 디지털 모뎀(1110)은 클럭 발생기(도시되지 않음)에서 발생한 클럭 신호에 기반하여 송신 데이터를 생성할[0043]

수 있다. 송신 전극 구동 회로(1120)는 송신 디지털 모뎀(1110)에서 생선한 송신 데이터를 입력 받아 송신 전극

(1130)으로 출력할 수 있다. 송신 전극(1130)은 인체로 송신 신호(Tx)를 전달할 수 있다. 예를 들어, 송신 전극

(1130)은 인체의 표피에 직접 부착될 수 있다. 예를 들어, 송신 신호(Tx)는 도 2b에 나타난 송신 신호와 동일할

수 있다.

인체 통신 수신기(1200)는 수신 전극(1210), 가상 전극(1220), 아날로그 회로부(1230), 클럭 데이터 복구 회로[0044]

(1240), 및 수신 디지털 모뎀(1250)을 포함할 수 있다. 인체 통신 수신기(1200)는 인체 통신 수신기(1200)의 그

라운드와 지표면 접지 사이에 형성된 전기장과, 인체와 수신 전극(1210) 사이에 형성된 전기장에 기반하여 수신

신호(Rx)를 수신할 수 있다.

예를 들어, 인체에 발생한 시간에 따라 변하는 전하는 인체와 수신 전극(1210) 사이에 시간에 따라 변하는 전기[0045]

장을 형성할 수 있다. 이로써, 수신 전극(1210)에 시간에 따라 변하는 전압이 인가될 수 있고, 인체에서 인체

통신 수신기(1200)로 수신 신호(Rx)가 전달될 수 있다. 예를 들어, 상술한 각 전기장의 세기는 인체와 수신 전

극(1210) 사이의 커패시턴스(C3), 및 인체 통신 수신기(1200)의 그라운드와 지표면 접지 사이의 커패시턴스(C

4)에 기반하여 달라질 수 있다.

수신 전극(1210)은 수신 신호(Rx)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 수신 전극(1210)은 인체의 표피에 직접 부착될[0046]

수 있다. 예를 들어, 수신 신호(Rx)에는 인체 주변의 잡음원으로부터 유입된 잡음이 포함될 수 있다. 가상 전극
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(1220)은 수신 신호(Rx)의 증폭에 필요한 전압을 제공할 수 있다. 예를 들어, 가상 전극(1220)은 인체의 표피에

접촉되지 않을 수 있다.

아날로그 회로부(1230)는 수신 신호(Rx)에서 잡음을 제거하고, 적정 크기로 증폭하여 출력할 수 있다. 예를 들[0047]

어, 아날로그 회로부(1230)는 도 1의 필터 회로(130), 저주파 재구성 회로(140), 및 증폭 회로(150)를 포함할

수 있다. 클럭 데이터 복구 회로(1240)는 아날로그 회로부(1230)가 출력한 신호로부터 클럭을 추출하여 재구성

한 신호를 생성할 수 있다. 수신 디지털 모뎀(1250)은 재구성한 신호를 입력 받아 송신 디지털 모뎀(1110)에서

생선한 송신 데이터를 복구할 수 있다.

상술된 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 실시 예들이다. 본 발명은 상술된 실시 예들뿐만 아니라, 단[0048]

순하게 설계 변경되거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들 또한 포함할 것이다. 또한, 본 발명은 실시 예들을

이용하여 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 상술된 실시

예들에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들

에 의해 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

100: 인체 통신 수신기  110: 수신 전극[0049]

120: 가상 전극    130: 필터 회로

140: 저주파 재구성 회로   150: 증폭 회로
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(57) 요 약

본 발명은 인체 통신 장치 및 이의 동작 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 장치는 제1 전

극, 제2 전극, 송신 회로, 수신 회로, 접지 전극, 및 스위치를 포함한다. 송신 회로는 송신 모드에서 제1 신호를

생성하고, 제1 신호를 제1 전극으로 송신한다. 수신 회로는 수신 모드에서 제1 전극으로부터 제2 신호를 수신한

다. 수신 회로는 제2 신호에 의존하는 제1 입력 단자의 전압 레벨과 제2 입력 단자의 전압 레벨의 차이를 증폭하

는 차동 증폭기를 포함한다. 스위치는 송신 모드에서 제2 전극과 접지 전극을 전기적으로 연결하고, 수신 모드에

서 제2 전극과 제2 입력 단자를 전기적으로 연결한다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

송신 모드에서 제1 신호를 외부로 송신하고, 수신 모드에서 제2 신호를 외부로부터 수신하는 제1 전극;

상기 제1 전극과 이격되는 제2 전극;

상기 송신 모드에서 상기 제1 신호를 생성하고, 상기 제1 신호를 상기 제1 전극으로 송신하는 송신 회로;

상기 수신 모드에서 상기 제1 전극으로부터 상기 제2 신호를 수신하고, 상기 제2 신호에 의존하는 제1 입력 단

자의 전압 레벨과 제2 입력 단자의 전압 레벨의 차이를 증폭하는 차동 증폭기를 포함하는 수신 회로;

상기 송신 회로 및 상기 수신 회로와 전기적으로 연결되는 접지 전극; 및

상기 송신 모드에서 상기 제2 전극과 상기 접지 전극을 전기적으로 연결하고, 상기 수신 모드에서 상기 제2 전

극과 상기 제2 입력 단자를 전기적으로 연결하는 스위치를 포함하는 인체 통신 장치.

청구항 2 

제1 항에 있어서,

상기 스위치는, 상기 송신 모드에서 상기 제2 전극과 상기 제2 입력 단자의 연결을 끊고, 상기 수신 모드에서

상기 제2 전극과 상기 접지 전극의 연결을 끊는 인체 통신 장치.

청구항 3 

제1 항에 있어서,

상기 송신 모드 및 상기 수신 모드를 결정하고, 상기 송신 모드에서 상기 제1 신호를 송신하도록 상기 송신 회

로를 제어하고, 상기 수신 모드에서 상기 제2 신호를 수신하도록 상기 수신 회로를 제어하는 컨트롤러를 더 포

함하는 인체 통신 장치.

청구항 4 

제1 항에 있어서,

상기 송신 모드에서 제1 스위치 제어 신호를 생성하고, 상기 수신 모드에서 제2 스위치 제어 신호를 생성하는

컨트롤러를 더 포함하고,

상기 스위치는 상기 제1 스위치 제어 신호에 기초하여 상기 제2 전극과 상기 접지 전극을 전기적으로 연결하고,

상기 제2 스위치 제어 신호에 기초하여 상기 제2 전극과 상기 제2 입력 단자를 전기적으로 연결하는 인체 통신

장치.

청구항 5 

제1 항에 있어서,

상기 송신 모드에서 상기 접지 전극의 전압 레벨은 상기 제2 전극의 전압 레벨과 같은 인체 통신 장치.

청구항 6 

제1 항에 있어서,

상기 수신 모드에서 상기 제2 전극의 전압 레벨은 상기 접지 전극의 전압 레벨과 다르고, 상기 제2 입력 단자의

상기 전압 레벨과 같은 인체 통신 장치.

청구항 7 

제1 항에 있어서,
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상기 수신 회로는 상기 제2 신호를 필터링하는 필터를 더 포함하고,

상기 차동 증폭기는 제1 입력 단자를 통하여 상기 필터링된 제2 신호를 수신하는 인체 통신 장치.

청구항 8 

제1 항에 있어서,

상기 제1 전극 및 상기 제2 전극은 상기 접지 전극을 기준으로 서로 마주하는 인체 통신 장치.

청구항 9 

제1 항에 있어서,

상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 사이의 거리는 상기 제1 전극 및 상기 접지 전극 사이의 거리보다 큰 인체 통

신 장치.

청구항 10 

제1 항에 있어서,

상기 제1 전극은 생체와 접촉하도록 구성되고, 상기 제2 전극은 상기 생체로부터 이격되도록 구성되는 인체 통

신 장치.

청구항 11 

제1 전극;

상기 제1 전극과 대향하는 제2 전극; 및

상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 사이에 배치되는 통신 회로부를 포함하고,

상기 통신 회로부는,

상기 제1 전극으로 제1 신호를 송신하는 송신 회로;

상기 제1 전극으로부터 제2 신호를 수신하고, 상기 제2 신호의 전압 레벨 및 상기 제2 전극의 전압 레벨의 차이

를 증폭하는 차동 증폭기를 포함하는 수신 회로; 및 

상기 송신 회로 및 상기 수신 회로에 기준 그라운드를 제공하고, 상기 제1 신호를 송신할 때 상기 제2 전극과

전기적으로 연결되는 접지 전극을 포함하는 인체 통신 장치.

청구항 12 

제11 항에 있어서,

상기 제2 전극이 결합되는 상부 홀 및 상기 제1 전극이 결합되는 하부 홀이 제공되고, 상기 통신 회로부를 수납

하는 케이스를 더 포함하는 인체 통신 장치.

청구항 13 

제11 항에 있어서,

상기 제2 전극의 넓이는 상기 제1 전극의 넓이보다 넓은 인체 통신 장치. 

청구항 14 

제11 항에 있어서,

상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 사이의 거리는 상기 제1 전극 및 상기 접지 전극 사이의 거리보다 큰 인체 통

신 장치.

청구항 15 

제11 항에 있어서,
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상기 통신 회로부는,

상기 송신 회로가 상기 제1 신호를 송신할 때, 상기 제2 전극과 상기 접지 전극을 전기적으로 연결하고, 상기

수신 회로가 상기 제2 신호를 수신할 때, 상기 제2 전극과 상기 차동 증폭기를 전기적으로 연결하는 스위치를

더 포함하는 인체 통신 장치.

청구항 16 

제15 항에 있어서,

상기 제2 신호는 상기 차동 증폭기의 제1 입력 단자로 제공되고,

상기 수신 회로가 상기 제2 신호를 수신할 때, 상기 스위치는 상기 제2 전극과 상기 차동 증폭기의 제2 입력 단

자를 전기적으로 연결하는 인체 통신 장치.

청구항 17 

제15 항에 있어서,

싱기 통신 회로부는,

상기 송신 회로가 상기 제1 신호를 송신할 때, 제1 스위치 제어 신호를 생성하고, 상기 수신 회로가 상기 제2

신호를 수신할 때, 제2 스위치 제어 신호를 생성하는 컨트롤러를 더 포함하고,

상기 스위치는 상기 제1 스위치 제어 신호에 기초하여 상기 제2 전극과 상기 접지 전극을 전기적으로 연결하고,

상기 제2 스위치 제어 신호에 기초하여 상기 제2 전극과 상기 차동 증폭기를 전기적으로 연결하는 인체 통신 장

치.

청구항 18 

인체 통신 장치의 동작 방법에 있어서,

제1 전극으로 신호를 송신하는 송신 모드 또는 상기 제1 전극으로부터 신호를 수신하는 수신 모드를 결정하는

단계;

상기 송신 모드에서 상기 제1 전극과 이격된 제2 전극을 접지 전극과 전기적으로 연결하는 단계;

상기 송신 모드에서 상기 제1 전극으로 제1 신호를 송신하는 단계;

상기 수신 모드에서 상기 제1 전극을 통하여 차동 증폭기의 제1 입력 단자에서 제2 신호를 수신하는 단계; 및

상기 수신 모드에서 상기 제2 전극을 상기 차동 증폭기의 제2 입력 단자와 전기적으로 연결하는 단계를 포함하

는 방법.

청구항 19 

제18 항에 있어서,

상기 송신 모드가 결정될 때, 스위치 제어 신호를 생성하는 단계를 더 포함하고,

상기 송신 모드에서 상기 제1 전극과 이격된 상기 제2 전극을 상기 접지 전극과 전기적으로 연결하는 단계는,

상기 스위치 제어 신호에 기초하여 상기 제2 입력 단자와 상기 제2 전극의 연결을 끊는 단계; 및

상기 스위치 제어 신호에 기초하여 상기 제2 전극과 상기 접지 전극을 연결하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 20 

제18 항에 있어서,

상기 수신 모드가 결정될 때, 스위치 제어 신호를 생성하는 단계를 더 포함하고,

상기 수신 모드에서 상기 제2 전극을 상기 차동 증폭기의 상기 제2 입력 단자와 전기적으로 연결하는 단계는,

상기 스위치 제어 신호에 기초하여 상기 제2 전극과 상기 접지 전극의 연결을 끊는 단계; 및
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상기 스위치 제어 신호에 기초하여 상기 제2 입력 단자와 상기 제2 전극을 연결하는 단계를 포함하는 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 통신 장치에 관한 것으로, 좀 더 구체적으로 인체를 매질로 통신하는 장치 및 이의 동작 방법에 관한[0001]

것이다.

배 경 기 술

전자 장치들 사이에 신호를 교환하기 위하여 신호 전달 매체가 필요하다. 인체를 매질로 사용하여 통신을 수행[0002]

하는 인체 통신 장치는 사용자의 접촉을 통하여 휴대 장치들 사이의 통신 또는 고정된 기기와 휴대 장치 사이의

통신이 가능하다. 예를 들어, 디지털 카메라, 스마트 폰, 스마트 워치와 같은 웨어러블 장치 등의 휴대용 장치

들과 주변 전자 장치들과의 통신이 사용자의 접촉을 통해 수행될 수 있다. 또한, 인체에 부착되거나 인체 내부

에 삽입된 장치들 사이의 통신이 수행될 수 있다. 이러한 인체 통신 장치는 의료, 보안, 리테일, 스마트 매니지

먼트 등 다양한 분야에서 응용될 수 있다. 

커패시티브 커플링 방식의 인체 통신은 인체에 인가된 전기 신호와 지면(earth)의 전위차에 기초하여 신호를 교[0003]

환한다. 인체를 매질로 하여 송신된 신호는 인체의 다른 부분에 연결된 전자 장치로부터 수신될 수 있다. 커패

시티브 커플링 방식의 인체 통신에서, 채널 특성은 통신 장치 자체, 사용자(인체), 및 사용자 주변 환경에 의한

커플링 커패시턴스 값에 기초하여 결정된다. 이러한 채널 특성의 안정성을 확보하여 통신 품질을 향상시킬 수

있는 인체 통신 장치가 요구되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 송신되는 신호의 진폭을 증가시키고, 수신되는 신호의 신호 대 잡음 성능을 개선하여 통신 품질을 향[0004]

상시키는 인체 통신 장치 및 이의 동작 방법을 제공할 수 있다.

과제의 해결 수단

본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 장치는 제1 전극, 제2 전극, 송신 회로, 수신 회로, 접지 전극, 및 스위치[0005]

를 포함한다. 제1 전극은 송신 모드에서 제1 신호를 외부로 송신하고, 수신 모드에서 제2 신호를 외부로부터 수

신한다. 제2 전극은 제1 전극과 이격된다. 송신 회로는 송신 모드에서 제1 신호를 생성하고, 제1 신호를 제1 전

극으로 송신한다. 수신 회로는 수신 모드에서 제1 전극으로부터 제2 신호를 수신한다. 수신 회로는 제2 신호에

의존하는 제1 입력 단자의 전압 레벨과 제2 입력 단자의 전압 레벨의 차이를 증폭하는 차동 증폭기를 포함한다.

접지 전극은 송신 회로 및 수신 회로와 전기적으로 연결된다. 스위치는 송신 모드에서 제2 전극과 접지 전극을

전기적으로 연결하고, 수신 모드에서 제2 전극과 제2 입력 단자를 전기적으로 연결한다. 스위치는 송신 모드에

서 제2 전극과 제2 입력 단자의 연결을 끊고, 수신 모드에서 제2 전극과 접지 전극의 연결을 끊을 수 있다. 

일례로, 인체 통신 장치는 송신 모드 및 수신 모드를 결정하고, 송신 모드에서 제1 신호를 송신하도록 송신 회[0006]

로를 제어하고, 수신 모드에서 제2 신호를 수신하도록 수신 회로를 제어하는 컨트롤러를 더 포함할 수 있다. 일

례로, 인체 통신 장치는 송신 모드에서 제1 스위치 제어 신호를 생성하고, 수신 모드에서 제2 스위치 제어 신호

를 생성하는 컨트롤러를 더 포함할 수 있다. 스위치는 제1 스위치 제어 신호에 기초하여 제2 전극과 접지 전극

을 전기적으로 연결하고, 제2 스위치 제어 신호에 기초하여 제2 전극과 제2 입력 단자를 전기적으로 연결할 수

있다.

일례로, 송신 모드에서 접지 전극의 전압 레벨은 제2 전극의 전압 레벨과 같을 수 있다. 일례로, 수신 모드에서[0007]

제2 전극의 전압 레벨은 접지 전극의 전압 레벨과 다르고, 제2 입력 단자의 전압 레벨과 같을 수 있다. 일례로,

수신 회로는 제2 신호를 필터링하는 필터를 더 포함하고, 차동 증폭기는 제1 입력 단자를 통하여 필터링된 제2

신호를 수신할 수 있다.

일례로, 제1 전극 및 제2 전극은 접지 전극을 기준으로 서로 마주할 수 있다. 제1 전극 및 제2 전극 사이의 거[0008]
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리는 제1 전극 및 접지 전극 사이의 거리보다 클 수 있다. 제1 전극은 생체와 접촉하도록 구성되고, 제2 전극은

생체로부터 이격되도록 구성될 수 있다.

본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 장치는 제1 전극, 제1 전극과 대향하는 제2 전극, 및 제1 전극 및 제2 전극[0009]

사이에 배치되는 통신 회로부를 포함할 수 있다. 통신 회로부는 제1 전극으로 제1 신호를 송신하는 송신 회로,

제1 전극으로부터 제2 신호를 수신하고, 제2 신호의 전압 레벨 및 제2 전극의 전압 레벨의 차이를 증폭하는 차

동 증폭기를 포함하는 수신 회로, 및 송신 회로 및 수신 회로에 기준 그라운드를 제공하고, 제1 신호를 송신할

때 제2 전극과 전기적으로 연결되는 접지 전극을 포함할 수 있다.

일례로, 인체 통신 장치는 제2 전극이 결합되는 상부 홀 및 제1 전극이 결합되는 하부 홀이 제공되고, 통신 회[0010]

로부를 수납하는 케이스를 더 포함할 수 있다. 일례로, 제2 전극의 넓이는 제1 전극의 넓이보다 넓을 수 있다.

일례로, 제1 전극 및 제2 전극 사이의 거리는 제1 전극 및 접지 전극 사이의 거리보다 클 수 있다. 

일례로, 통신 회로부는 송신 회로가 제1 신호를 송신할 때, 제2 전극과 접지 전극을 전기적으로 연결하고, 수신[0011]

회로가 제2 신호를 수신할 때, 제2 전극과 차동 증폭기를 전기적으로 연결하는 스위치를 더 포함할 수 있다. 제

2 신호는 차동 증폭기의 제1 입력 단자로 제공되고, 수신 회로가 제2 신호를 수신할 때, 스위치는 제2 전극과

차동 증폭기의 제2 입력 단자를 전기적으로 연결할 수 있다. 일례로 통신 회로부는 송신 회로가 제1 신호를 송

신할 때, 제1 스위치 제어 신호를 생성하고, 수신 회로가 상기 제2 신호를 수신할 때, 제2 스위치 제어 신호를

생성하는 컨트롤러를 더 포함할 수 있다. 스위치는 제1 스위치 제어 신호에 기초하여 제2 전극과 접지 전극을

전기적으로 연결하고, 제2 스위치 제어 신호에 기초하여 제2 전극과 차동 증폭기를 전기적으로 연결할 수 있다.

본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 장치의 동작 방법은, 제1 전극으로 신호를 송신하는 송신 모드 또는 제1 전[0012]

극으로부터 신호를 수신하는 수신 모드를 결정하는 단계, 송신 모드에서 제1 전극과 이격된 제2 전극을 접지 전

극과 전기적으로 연결하는 단계, 송신 모드에서 제1 전극으로 제1 신호를 송신하는 단계, 수신 모드에서 제1 전

극을 통하여 차동 증폭기의 제1 입력 단자에서 제2 신호를 수신하는 단계, 및 수신 모드에서 제2 전극을 차동

증폭기의 제2 입력 단자와 전기적으로 연결하는 단계를 포함한다.

상기 방법은 송신 모드가 결정될 때, 스위치 제어 신호를 생성하는 단계를 더 포함하고, 송신 모드에서 제1 전[0013]

극과 이격된 제2 전극을 접지 전극과 전기적으로 연결하는 단계는, 스위치 제어 신호에 기초하여 제2 입력 단자

와 제2 전극의 연결을 끊는 단계, 및 스위치 제어 신호에 기초하여 제2 전극과 접지 전극을 연결하는 단계를 포

함할 수 있다.

상기 방법은 수신 모드가 결정될 때, 스위치 제어 신호를 생성하는 단계를 더 포함하고, 수신 모드에서 제2 전[0014]

극을 차동 증폭기의 제2 입력 단자와 전기적으로 연결하는 단계는, 스위치 제어 신호에 기초하여 제2 전극과 접

지 전극의 연결을 끊는 단계, 및 스위치 제어 신호에 기초하여 제2 입력 단자와 제2 전극을 연결하는 단계를 포

함할 수 있다.

발명의 효과

본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 장치 및 이의 동작 방법은 송신 모드에서 통신용 전극과 이격된 별도의 전[0015]

극과 접지 전극을 연결하여 접지 전극과 지면 사이의 커플링 커패시턴스를 향상시키고, 송신 신호의 진폭을 증

가시킬 수 있다. 

본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 장치 및 이의 동작 방법은 수신 모드에서 별도의 전극과 차동 증폭기의 일[0016]

단자를 연결하여 잡음의 증폭을 감소시키고, 신호 대 잡음비 성능을 향상시킬 수 있다. 

본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 장치 및 이의 동작 방법은 스위치를 이용하여 송신 모드와 수신 모드에 따[0017]

라 송신 성능 및 수신 성능을 증가시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 시스템을 도시한 도면이다.[0018]

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 장치를 도시한 블록도이다.

도 3은 도 2의 인체 통신 장치의 예시적인 단면도이다.

도 4는 도 2의 인체 통신 장치의 송신 모드의 동작을 설명하기 위한 블록도이다.
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도 5는 도 4의 인체 통신 장치의 예시적인 단면도이다.

도 6은 도 2의 인체 통신 장치의 수신 모드의 동작을 설명하기 위한 블록도이다.

도 7은 도 6의 인체 통신 장치의 예시적인 단면도이다.

도 8은 도 2의 인체 통신 장치의 동작 방법의 예시적인 순서도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

아래에서는, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로, 본[0019]

발명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재된다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 시스템을 도시한 도면이다. 도 1을 참조하면, 인체 통신 시스템[0020]

(1000)은 제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장치(1200)를 포함한다. 제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장치

(1200)는 사용자(USER)의 생체를 통하여 데이터(DATA)를 교환할 수 있다. 인체 통신 시스템(1000)은 커패시티브

커플링(capacitive coupling)을 이용하여 사용자(USER)의 생체를 매질로 신호 및 정보 (데이터(DATA))를 교환한

다. 다만, 데이터(DATA)의 전달 매체는 사용자(USER)와 같은 인체에 한정되지 않고, 동식물과 같은 생체에도 적

용될 수 있다. 설명의 편의상 인체 통신 시스템(1000)의 전달 매체는 사용자(USER)로 가정한다.

제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장치(1200)는 사용자(USER)에 접촉되도록 구성되는 휴대용 전자 장치일 수 있[0021]

다. 일례로, 제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장치(1200) 중 적어도 하나는 이동 단말기, PDA, 및 스마트 카드

등 다양한 휴대용 전자 장치를 포함할 수 있다. 일례로, 제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장치(1200) 중 적어

도 하나는 스마트 워치, 안경, 및 목걸이 등 탈부착 가능한 웨어러블 장치(wearable device)일 수 있다. 다만,

이에 제한되지 않고, 제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장치(1200) 중 어느 하나는 휴대용 전자 장치이고, 다른

하나는 사용자(USER)와 접촉 가능한 고정된 전자 장치일 수 있다. 그리고, 제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장

치(1200) 중 적어도 하나는 인체에 부착될 수 있을 뿐만 아니라, 인체 내부에 삽입될 수도 있다. 

제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장치(1200)는 사용자(USER)를 매질로 데이터(DATA)를 송신하거나 수신하는 트[0022]

랜시버일 수 있다. 제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장치(1200)는 사용자(USER)에게 접촉되거나, 인체의 표피

와 작은 간격으로 이격되어 데이터(DATA)를 송신 또는 수신할 수 있다. 데이터(DATA)는 인체를 매질로 전달되므

로 신호에 대한 구속력이 확보된다. 인체를 매질로 하는 송수신 채널은 제1 통신 장치(1100) 또는 제2 통신 장

치(1200)가 제공하는 전기적 신호와 인체 주변에 형성된 전위차에 기초하여 형성된다.

인체 통신 시스템(1000)의 통신 성능은 제1 통신 장치(1100) 및 제2 통신 장치(1200)에 포함되는 접지(접지 전[0023]

극)와 어스(earth) 접지 사이의 커플링 커패시턴스(이하, 제1 커패시턴스), 접지 전극과 사용자(USER) 사이의

커플링 커패시턴스(이하, 제2 커패시턴스), 및 사용자(USER) 어스 접지 사이의 커플링 커패시턴스(이하, 제3 커

패시턴스)에 의존한다. 데이터(DATA)에 의하여 인체에 인가된 전위와 접지 전극의 전위 사이의 차이가 클수록,

송신되는 데이터(DATA)는 높은 전압의 진폭을 갖고, 인체 통신 시스템(1000)의 통신 성능이 향상된다. 따라서,

제1  커패시턴스가  크고,  제2  및  제3  커패시턴스들이  작을수록,  인체  통신  시스템(1000)의  통신  성능이

향상된다. 또한, 인체는 주변에서 발생되는 전기적인 잡음을 잘 흡수하므로, 수신된 데이터(DATA)의 신호 대 잡

음비를 증가시킬 것이 요구된다. 이하에서, 제1 통신 장치(1100) 또는 제2 통신 장치(1200)에 대응되는 인체 통

신 장치의 통신 성능을 향상시키기 위한 구조 및 회로가 설명된다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 인체 통신 장치를 도시한 블록도이다. 도 2에서 설명되는 인체 통신 장치(10[0024]

0)는 도 1의 제1 통신 장치(1100) 또는 제2 통신 장치(1200)에 대응된다. 도 2를 참조하면, 인체 통신 장치

(100)는 제1 전극(110), 통신 회로부(120), 및 제2 전극(130)을 포함한다. 인체 통신 장치(100)는 도 1의 데이

터(DATA)에 대응되는 신호(이하, 제1 신호(DT))를 송신하는 송신 모드로 동작하거나, 도 1의 데이터(DATA)에 대

응되는 신호(이하, 제2 신호(DR))를 수신하는 수신 모드로 동작할 수 있다.

제1 전극(110)은 도 1의 사용자(USER)로 제1 신호(DT)를 송신하거나, 사용자(USER)로부터 제2 신호(DR)를 수신[0025]

하는 전극이다. 제1 전극(110)은 사용자(USER)와 접촉되거나, 소정의 거리를 갖고 이격되도록 통신 장치(100)에

배치될 수 있다. 제1 전극(110)은 송신 모드에서 통신 회로부(120)로부터 생성된 제1 신호(DT)를 외부로 송신할

수 있다. 제1 전극(110)은 수신 모드에서 외부로부터 제공된 제2 신호(DR)를 통신 회로부(120)로 전달할 수 있

다.

통신 회로부(120)는 송신 모드에서 제1 신호(DT)를 생성하여 제1 전극(110)으로 송신하고, 수신 모드에서 제2[0026]
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신호(DR)를 제1 전극(110)을 통하여 수신한다. 통신 회로부(120)는 인쇄 회로 기판(PCB) 등에 집적 회로로 구현

되는 하드웨어 구성을 포함하는 개념으로 이해될 것이다. 통신 회로부(120)는 송신 회로(121), 수신 회로(123),

접지 전극(125), 스위치(126), 및 컨트롤러(127)를 포함할 수 있다. 다만, 통신 회로부(120)의 구조는 도 2의

블록도에 제한되지 않는다. 예를 들어, 통신 회로부(120)는 인터페이스 회로, 배터리, 및 무선 통신 등을 더 수

행하기 위한 모뎀 등 다양한 모듈들을 더 포함할 수 있다.

송신 회로(121)는 송신 모드에서 제1 신호(DT)를 생성하기 위한 송신 데이터 처리 회로(122)를 포함할 수 있다.[0027]

일례로, 송신 데이터 처리 회로(122)는 인체 통신 장치(100) 외부의 전자 장치(미도시)로부터 수신된 정보에 기

초하여 제1 신호(DT)를 생성할 수 있다. 일례로, 송신 데이터 처리 회로(122)는 컨트롤러(127) 등으로부터 제1

신호(DT)를 생성하기 위한 정보를 수신하여 제1 신호(DT)를 생성할 수 있다. 이러한 정보는 외부 전자 장치(미

도시)의 요청에 컨트롤러(127)에서 자체적으로 생성되거나, 인체 통신 장치(100)에 포함되는 센서(일례로, 도시

되지 않았으나 이미지 센서)의 센싱된 정보에 기초하여 생성될 수 있다. 송신 데이터 처리 회로(122)는 해당 정

보를 부호화하는 인코더, 및 부호화된 정보를 채널 특성에 맞게 변조하는 변조기, 및 제1 신호(DT)를 증폭하는

증폭기 등을 포함할 수 있다.

송신 회로(121) 또는 송신 데이터 처리 회로(122)는 접지 전극(125)과 전기적으로 연결된다. 제1 신호(DT)는 송[0028]

신 데이터 처리 회로(122)와 접지 전극(125) 사이에 형성된 전위차에 기초하여 생성될 수 있다. 제1 신호(DT)의

진폭이 클수록, 인체 통신 장치(100)의 송신 성능이 향상된다. 다만, 인체 통신 장치(100)의 특성상 인체와 근

접할 것이 요구되므로, 접지 전극(125)과 인체 사이의 거리가 가까워지고, 상대적으로 접지 전극(125)과 지면

사이의 전기장이 약해져 커플링 커패시턴스가 작아질 수 있다. 이 경우, 제1 신호(DT)의 진폭이 감소한다. 후술

될 스위치(126)는 송신 모드에서 제2 전극(130)과 접지 전극(125)을 전기적으로 연결함으로써, 접지 전극(125)

과 인체 사이의 커플링을 감소시키고, 접지 전극(125)과 어스 전극 사이의 커플링을 증가시켜 제1 신호(DT)의

진폭을 증가시킬 수 있다.

수신 회로(123)는 수신 모드에서 제1 전극(110)을 통하여 제2 신호(DR)를 수신할 수 있다. 수신된 제2 신호(D[0029]

R)를 처리하기 위하여, 수신 회로(123)는 차동 증폭기(AMP) 및 수신 데이터 처리 회로(124)를 포함할 수 있다.

도시되지 않았으나, 수신 회로(123)는 차동 증폭기(AMP)가 제2 신호(DR)를 수신하기 전에, 잡음 등을 제거하기

위한 필터 및 비교기 등을 더 포함할 수 있다. 제2 신호(DR)는 차동 증폭기(AMP)에 입력되기 전에, 필터 등에

의하여 변형될 수 있으나, 본질적인 정보가 변경되지 않은 이상 제2 신호(DR)로 일관되게 진술될 것이다.

차동 증폭기(AMP)의 제1 입력 단자는 제2 신호(DR)를 수신한다. 수신 모드에서, 차동 증폭기(AMP)의 제2 입력[0030]

단자는 후술될 스위치(126)에 의하여 제2 전극(130)과 전기적으로 연결된다. 차동 증폭기(AMP)는 제1 입력 단자

와 제2 입력 단자의 전위차를 증폭한다. 인체 통신 장치(100)의 특성상 인체와 근접할 것이 요구되므로, 접지

전극(125)과 인체 사이의 거리가 가까워지고, 접지 전극(125)과 인체 사이의 커플링 커패시턴스에 의한 전기장

이 형성될 수 있다. 이 경우, 접지 전극(125)이 차동 증폭기(AMP)에 제공하는 기준 그라운드는 불안정해지고,

제2 신호(DR)의 안정성이 감소할 수 있다. 차동 증폭기(AMP)의 제2 입력 단자의 전압 레벨은 제2 전극(130)의

전압 레벨에 의존하므로, 기준 그라운드가 불안정하더라도 기준 그라운드가 증폭 동작에 미치는 영향이 감소한

다. 즉, 기준 그라운드와 무관한 제2 전극(130)의 전압 레벨을 기준으로 제2 신호(DR)가 증폭되므로, 차동 증폭

기(AMP)의 증폭 동작은 기준 그라운드에 크게 영향을 받지 않게 된다.

수신 데이터 처리 회로(124)는 증폭된 제2 신호(DR)가 송신될 때의 신호와 같도록, 제2 신호(DR)를 복원할 수[0031]

있다. 일례로, 수신 데이터 처리 회로(124)는 채널 특성에 맞게 변조된 제2 신호(DR)를 복조하는 복조기, 복조

된 신호를 복호화하고 오류를 정정하는 디코더 등을 포함할 수 있다. 그리고, 수신 데이터 처리 회로(124)는 복

원된 정보를 관리하기 위하여 컨트롤러(127)로 해당 정보를 제공할 수 있다.

접지 전극(125)은 통신 회로부(120)의 각 구성들에 기준 그라운드를 제공한다. 이를 위하여, 접지 전극(125)은[0032]

송신 회로(121), 수신 회로(123), 스위치(126), 및 컨트롤러(127)와 전기적으로 연결된다. 접지 전극(125)은 지

면과 직접 연결되지 않고 서로 이격되므로, 접지 전극(125)의 전압 레벨과 어스 접지의 전압 레벨은 서로 다를

수 있다. 그리고, 상술한 바와 같이, 접지 전극(125)은 인체와 가깝게 배치되므로, 인체와 접지 전극(125) 사이

에 커플링 커패시터가 형성된다.

스위치(126)는 송신 모드에서 접지 전극(125)과 제2 전극(130)을 전기적으로 연결한다. 이에 따라, 접지 전극[0033]

(125)과 인체 사이의 커플링이 감소하고, 접지 전극(125)과 어스 전극 사이의 커플링이 증가할 수 있다. 즉, 송

신 모드에서 송신되는 제1 신호(DT)의 진폭 범위가 증가할 수 있다.
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스위치(126)는 수신 모드에서 차동 증폭기(AMP)의 제2 입력 단자와 제2 전극(130)을 전기적으로 연결한다. 이에[0034]

따라, 기준 그라운드와 무관한 제2 전극(130)의 전압 레벨을 기준으로 제2 신호(DR)가 증폭된다. 따라서, 접지

전극(125)이 제공하는 기준 그라운드가 인체와의 커플링에 의하여 불안정하더라도, 기준 그라운드가 증폭 동작

에 미치는 영향이 감소할 수 있다.

스위치(126)는 제2 전극(130)을 접지 전극(125) 또는 차동 증폭기(AMP)에 선택적으로 연결하는 2-to-1 스위치일[0035]

수 있다. 일례로, 송신 모드에서 수신 모드로 변경될 때, 스위치(126)는 접지 전극(125)과 제2 전극(130)의 연

결을 끊고(disconnect), 차동 증폭기(AMP)의 제2 입력 단자와 제2 전극(130)을 연결시킬 수 있다. 일례로, 수신

모드에서 송신 모드로 변경될 때, 스위치(126)는 차동 증폭기(AMP)의 제2 입력 단자와 제2 전극(130)의 연결을

끊고, 접지 전극(125)과 제2 전극(130)을 연결시킬 수 있다.

컨트롤러(127)는 인체 통신 장치(100)의 송신 모드 및 수신 모드를 결정할 수 있다. 인체 통신 장치(100)가 제1[0036]

신호(DT)를 송신하기 위한 송신 모드로 동작하는 경우, 컨트롤러(127)는 송신 모드 신호(CT1)를 생성하여 송신

회로(121)를 활성화시킬 수 있다. 송신 회로(121)는 송신 모드 신호(CT1)에 기초하여 제1 신호(DT)를 생성하고,

제1 전극(110)으로 제1 신호(DT)를 송신할 수 있다. 인체 통신 장치(100)가 제2 신호(DR)를 수신하기 위한 수신

모드로  동작하는  경우,  컨트롤러(127)는  수신  모드  신호(CT2)를  생성하여  수신  회로(123)를  활성화시킬  수

있다. 수신 회로(123)는 수신 모드 신호(CT2)에 기초하여 제2 신호(DR)를 수신하고, 제2 신호(DR)를 증폭 및 복

원할 수 있다.

컨트롤러(127)는 송신 모드에서 접지 전극(125) 및 제2 전극(130)이 전기적으로 연결되도록 스위치(126)를 제어[0037]

할 수 있다. 컨트롤러(127)는 수신 모드에서 제2 전극(130) 및 차동 증폭기(AMP)의 제2 입력 단자가 전기적으로

연결되도록 스위치(126)를 제어할 수 있다. 이를 위하여 컨트롤러(127)는 스위치 제어 신호(CT3)를 생성할 수

있다. 스위치(126)는 송신 모드에 대응되는 스위치 제어 신호(CT3) (제1 스위치 제어 신호)에 기초하여 접지 전

극(125) 및 제2 전극(130)을 연결할 수 있다. 스위치(126)는 수신 모드에 대응되는 스위치 제어 신호(CT3) (제2

스위치 제어 신호)에 기초하여 제2 전극(130) 및 차동 증폭기(AMP)의 제2 입력 단자를 연결할 수 있다.

제2 전극(130)은 인체 통신 장치(100)에서 인체와 멀리 떨어지도록 배치된다. 예를 들어, 제2 전극(130)은 통신[0038]

회로부(120)를 기준으로 인체와 접촉하는 제1 전극(110)과 대향할 수 있다. 제2 전극(130)은 인체 통신 장치

(100)의 외부면에 제공될 수 잇다. 제2 전극(130)과 인체 사이에 형성되는 커플링 커패시턴스는 접지 전극(12

5)과 인체 사이에 형성되는 커플링 커패시턴스보다 작을 수 있다. 인체 통신 장치(100)는 이러한 제2 전극(13

0)을 이용하여 통신 특성을 향상시킬 수 있다.

제2 전극(130)은 되도록 넓은 면적을 갖도록 제공될 수 있다. 예를 들어, 제2 전극(130)은 제1 전극(110) 및 접[0039]

지 전극(125)보다 넓은 면적을 가질 수 있다. 이 경우, 지면과 제2 전극(130) 사이에 형성되는 커플링 커패시턴

스가 증가할 수 있다. 인체 통신 장치(100)는 이러한 제2 전극(130)을 이용하여 통신 특성을 향상시킬 수 있다.

제2 전극(130)은 송신 모드에서 접지 전극(125)과 연결된다. 즉, 어스 접지와 가까운 접지 전압을 이용하여 제1[0040]

신호(DT)가 생성될 수 있다. 따라서, 제1 신호(DT)의 진폭 범위가 증가하고, 인체 통신 장치(100)의 송신 특성

이 향상된다. 또한, 제2 전극(130)은 수신 모드에서 차동 증폭기(AMP)의 입력 단자와 연결된다. 제2 전극(130)

은 접지 전극(125)에 비하여 인체와의 커플링이 약하고, 지면과의 커플링이 강할 수 있다. 제2 신호(DR)는 제2

전극(130)의 전압 레벨을 기준으로 증폭되므로, 안정된 증폭 동작이 수행되고, 제2 신호(DR)의 신호 대 잡음비

가 개선될 수 있다.

도 3은 도 2의 인체 통신 장치의 예시적인 단면도이다. 도 3을 참조하면, 인체 통신 장치(100)는 제1 전극[0041]

(110),  통신 회로부(120),  제2  전극(130),  및 케이스(140)를 포함할 수 있다. 제1 전극(110),  통신 회로부

(120), 제2 전극(130)은 도 2의 제1 전극(110), 통신 회로부(120), 제2 전극(130)에 대응된다. 도 3의 형상은

예시적인 것으로, 인체 통신 장치(100)의 형상은 도 3에 제한되지 않는다. 설명의 편의상 도 2의 도면 부호를

참조하여, 도 3이 설명된다.

제1  전극(110)은 인체(BODY)로 신호를 송신하거나 인체(BODY)로부터 신호를 수신하도록 구성된다.  제1  전극[0042]

(110)은 인체(BODY)와 접촉 또는 소정의 거리를 갖고 이격되도록 구성될 수 있다. 일례로, 제1 전극(110)은 케

이스(140)에 의하여 제공되는 인체 통신 장치(100)의 외부면의 일부에 제공될 수 있다. 제1 전극(110)은 신호를

통신 회로부(120)로 송신하거나 통신 회로부(120)로부터 수신하도록, 통신 회로부(120)와 전기적으로 연결될 수

있다.

통신 회로부(120)는 케이스(140) 내부에 수납될 수 있다. 통신 회로부(120)는 도 1의 송신 회로(121), 수신 회[0043]
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로(123), 스위치(126), 및 컨트롤러(127) 등이 집적된 회로 기판으로 구현될 수 있다. 통신 회로부(120)는 제1

전극(110) 및 제2 전극(130) 사이에 배치될 수 있다. 통신 회로부(120)는 제1 전극(110) 및 제2 전극(130)에 전

기적으로 연결된다.

통신 회로부(120)는 접지 전극(125)을 포함한다. 접지 전극(125)은 통신 회로부(120)에 포함된 송신 회로(121),[0044]

수신 회로(123), 스위치(126), 및 컨트롤러(127) 등에 기준 그라운드를 제공한다. 접지 전극(125)은 회로 기판

에 형성된 전하를 방전하는 기능을 수행할 수 있다. 접지 전극(125)은 회로 기판의 전면에 걸쳐 형성될 수

있다. 상술한 바와 같이, 접지 전극(125)과 어스 접지(지면) 사이에 제1 커패시턴스(CA)가 형성될 수 있다. 접

지 전극(125)과 인체(BODY) 사이에 제2 커패시턴스(CB)가 형성될 수 있다. 인체(BODY)와 어스 접지 사이에 제3

커패시턴스(CC)가 형성될 수 있다. 제1 커패시턴스(CA)가 크고, 제2 및 제3 커패시턴스들(CB, CC)이 작을수록,

인체 통신 시스템(1000)의 통신 성능이 향상된다.

커패시턴스의 크기는 면적에 비례하고, 거리에 반비례한다. 따라서, 접지 전극(125)의 면적을 증가시키거나, 접[0045]

지 전극(125)과 지면 사이의 거리를 감소시키는 경우, 제1 커패시턴스(CA)가 증가할 수 있다. 다만, 인체 통신

장치(100)가 사용자에 부착되는 휴대용 전자 장치인 경우, 접지 전극(125)의 면적이 제한되고, 접지 전극(125)

과 지면과의 거리가 구속되기 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위하여, 인체 통신 장치(100)는 제2 전극(130)을

포함할 수 있다.

제2 전극(130)은 인체(BODY)로부터 멀리 떨어지도록 인체 통신 장치(100)에 배치될 수 있다. 이를 위하여, 제2[0046]

전극(130)은 케이스(140)에 의하여 제공되는 인체 통신 장치(100)의 외부면의 일부에 제공될 수 있다. 제2 전극

(130)과 제1 전극(110) 사이의 거리는 접지 전극(125)과 제1 전극(110) 사이의 거리보다 클 수 있다. 그 결과,

제2 전극(130)과 어스 접지 사이의 커플링 커패시턴스는 제1 커패시턴스(CA)보다 크고, 제2 전극(130)과 인체

(BODY) 사이의 커플링 커패시턴스는 제2 커패시턴스(CB)보다 작을 수 있다.

제2 전극(130)은 되도록 넓은 면적을 갖도록 인체 통신 장치(100)에 제공될 수 있다. 이를 위하여, 제2 전극[0047]

(130)은 케이스(140) 상에 배치되고, 인체 통신 장치(100)의 상면을 커버할 수 있다. 제2 전극(130)의 넓이는

제1 전극(110)의 넓이 및 접지 전극(125)의 넓이보다 클 수 있다. 그 결과, 제2 전극(130)과 어스 접지 사이의

커플링 커패시턴스는 제1 커패시턴스(CA)보다 클 수 있다.

송신 모드에서, 제2 전극(130)은 접지 전극(125)에 전기적으로 연결된다. 즉, 제2 전극(130)의 전압 레벨에 의[0048]

하여 기준 그라운드가 결정될 수 있다. 제2 전극(130)에 의하여, 제1 커패시턴스(CA)는 증가할 수 있고, 기준

그라운드가 어스 접지의 전압 레벨에 가까워질 수 있다. 그 결과, 인체(BODY)로 송신되는 신호의 진폭 범위가

증가할 수 있고, 송신 특성이 향상될 수 있다.

수신 모드에서, 제2 전극(130)은 통신 회로부(120)에 포함된 차동 증폭기(AMP, 도 2 참조)의 입력 단자에 전기[0049]

적으로 연결된다. 즉, 인체(BODY)로부터 수신되는 신호는 제2 전극(130)의 전압 레벨을 기준으로 증폭될 수 있

다. 제2 전극(130)과 어스 접지 사이의 커플링 커패시턴스는 제1 커패시턴스(CA)보다 크고, 제2 전극(130)과 인

체(BODY) 사이의 커플링 커패시턴스는 제2 커패시턴스(CB)보다 작을 수 있다. 따라서, 수신된 신호의 안정된 증

폭 동작이 가능하고, 수신된 신호의 신호 대 잡음비가 개선될 수 있다.

케이스(140)는 통신 회로부(120)를 수납하는 내부 공간을 제공할 수 있다. 케이스(140)에 제1 전극(110)이 배치[0050]

되는 하부 홀이 제공되고, 제2 전극(130)이 배치되는 상부 홀이 제공될 수 있다. 케이스(140)는 제1 전극(110)

및 제2 전극(130)을 서로 공간적으로 분리시킬 수 있다. 일례로, 제1 전극(110), 케이스(140), 및 제2 전극

(130)은 인체 통신 장치(100)의 외부면을 이룰 수 있다. 

도 4는 도 2의 인체 통신 장치의 송신 모드의 동작을 설명하기 위한 블록도이다. 도 4를 참조하면, 인체 통신[0051]

장치(100)는 제1 전극(110), 통신 회로부(120), 및 제2 전극(130)을 포함하고, 각각 도 2의 제1 전극(110), 통

신 회로부(120), 및 제2 전극(130)에 대응된다. 통신 회로부(120)는 송신 회로(121), 수신 회로(123), 접지 전

극(125), 및 스위치(126)을 포함할 수 있다. 설명의 편의상, 도 2의 컨트롤러(127)는 도 4에서 생략된다.

송신 모드에서, 스위치(126)는 접지 전극(125)과 제2 전극(130)을 전기적으로 연결시킨다. 제2 전극(130)과 수[0052]

신 회로(123)는 스위치(126)를 통하여 전기적으로 연결되지 않을 수 있다. 이에 따라, 제2 전극(130)의 전압 레

벨과 접지 전극(125)의 전압 레벨을 실질적으로 동일할 수 있다. 송신 회로(121)는 제2 전극(130)의 전압 레벨

을 기준 그라운드로 이용할 수 있다. 그 결과, 기준 그라운드는 어스 접지의 전압 레벨과 가까워지고, 제1 신호

(DT)의 진폭 범위가 증가할 수 있다.

도 5는 도 4의 인체 통신 장치의 예시적인 단면도이다. 도 5를 참조하면, 인체 통신 장치(100)는 제1 전극[0053]
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(110), 통신 회로부(120), 제2 전극(130), 및 케이스(140)를 포함하고, 각각 도 3의 제1 전극(110), 통신 회로

부(120), 제2 전극(130), 및 케이스(140)에 대응된다. 통신 회로부(120)는 접지 전극(125)을 포함한다. 송신 모

드에서, 접지 전극(125)은 제2 전극(130)과 전기적으로 연결된다.

송신 모드에서, 제2 전극(130)과 어스 접지(지면) 사이에 커플링 커패시턴스(CD1)가 형성된다. 커플링 커패시턴[0054]

스(CD1)는 도 3의 어스 접지와 접지 전극(125) 사이의 제1 커패시턴스(CA)보다 클 수 있다. 그 결과, 접지 전극

(125)의 기준 그라운드는 어스 접지의 전압 레벨과 더 가까워지고, 송신되는 신호의 진폭 범위가 증가할 수 있

다.

도 6은 도 2의 인체 통신 장치의 수신 모드의 동작을 설명하기 위한 블록도이다. 도 6을 참조하면, 인체 통신[0055]

장치(100)는 제1 전극(110), 통신 회로부(120), 및 제2 전극(130)을 포함하고, 각각 도 2의 제1 전극(110), 통

신 회로부(120), 및 제2 전극(130)에 대응된다. 통신 회로부(120)는 수신 회로(123), 접지 전극(125), 및 스위

치(126)을 포함할 수 있다. 수신 회로(123)는 차동 증폭기(AMP) 및 수신 데이터 처리 회로(124)를 포함할 수 있

다. 설명의 편의상, 도 2의 송신 회로(121) 및 컨트롤러(127)는 도 6에서 생략된다.

수신 모드, 즉 제2 신호(DR)가 제1 전극(110)을 통하여 차동 증폭기(AMP)의 제1 입력 단자로 수신될 때, 스위치[0056]

(126)는 차동 증폭기(AMP)의 제2 입력 단자와 제2 전극(130)을 전기적으로 연결시킨다. 접지 전극(125)과 제2

전극(130)은 스위치(126)를 통하여 직접 전기적으로 연결되지 않을 수 있다. 따라서, 제2 전극(130)의 전압 레

벨은 접지 전극(125)의 전압 레벨과 다를 수 있다. 그리고, 제2 전극(130)의 전압 레벨은 접지 전극(125)의 전

압 레벨보다 어스 접지의 전압 레벨과 가까울 수 있다. 제2 전극(130)은 접지 전극(125)보다 인체(BODY)로부터

멀리 떨어져 있으므로, 제2 전극(130)에 유기되는 잡음은 접지 전극(125)에 유기되는 잡음보다 작을 수 있다.

여기에서, 잡음은 예시적으로 인체(BODY)에서 발생되는 잡음으로 이해될 수 있다. 그 결과, 접지 전극(125)의

전압 레벨이 인체와의 커플링 및 잡음 등으로 불안정하더라도, 제2 신호(DR)의 안정된 증폭 동작이 수행될 수

있다. 따라서, 수신된 신호의 안정된 증폭 동작이 가능하고, 수신된 신호의 신호 대 잡음비가 개선될 수 있다.

도 7은 도 6의 인체 통신 장치의 예시적인 단면도이다. 도 7을 참조하면, 인체 통신 장치(100)는 제1 전극[0057]

(110), 통신 회로부(120), 제2 전극(130), 및 케이스(140)를 포함하고, 각각 도 3의 제1 전극(110), 통신 회로

부(120), 제2 전극(130), 및 케이스(140)에 대응된다. 통신 회로부(120)는 접지 전극(125)을 포함한다. 수신 모

드에서, 접지 전극(125)은 제2 전극(130)과 직접 전기적으로 연결되지 않는다.

수신 모드에서, 제2 전극(130)과 어스 접지(지면) 사이에 커플링 커패시턴스(CD2)가 형성된다. 커플링 커패시턴[0058]

스(CD2)는 어스 접지와 접지 전극(125) 사이의 제1 커패시턴스(CA)보다 클 수 있다. 그 결과, 제2 전극(130)은

접지 전극(125)에 비하여 어스 접지와의 커플링이 강하므로, 접지 전극(125)보다 안정한 전압 레벨을 가질 수

있다. 

특정 전극이 인체(BODY)로부터 멀어질수록, 인체(BODY)에서 특정 전극으로 유기되는 잡음이 감소한다. 제2 전극[0059]

(130)은 접지 전극(125)보다 인체(BODY)로부터 멀리 떨어져 있으므로, 제2 전극(130)에 유기되는 잡음은 접지

전극(125)에 유기되는 잡음보다 작을 수 있다. 따라서, 도 6의 차동 증폭기(AMP)가 접지 전극(125)을 기준으로

제1 전극(110)으로부터 수신되는 신호를 증폭할 때보다, 제2 전극(130)을 기준으로 제1 전극(110)으로부터 수신

되는 신호를 증폭할 때, 잡음의 증폭이 감소될 수 있다. 즉, 인체(BODY)로부터 수신되는 신호는 제2 전극(130)

을 기준으로 증폭되므로, 안정된 증폭 동작이 가능하다.

도 8은 도 2의 인체 통신 장치의 동작 방법의 예시적인 순서도이다. 도 8의 단계들은 도 1 내지 도 7에서 설명[0060]

된 인체 통신 장치(100)에서 수행될 수 있다. 설명의 편의상 도 2의 도면 부호를 참조하여, 도 8이 설명된다.

S110 단계에서, 인체 통신 장치(100)는 송신 모드로 동작할지 수신 모드로 동작할지 결정한다. 송신 모드는 송[0061]

신 회로(121)가 송신할 데이터를 생성하여 제1 전극(110)으로 출력하는 동작 모드이다. 수신 모드는 수신 회로

(123)가 데이터를 수신하여 처리하기 위한 동작 모드이다. 

송신 모드로 결정되는 경우, S120 내지 S140 단계가 진행된다. S120 단계에서, 컨트롤러(127)는 제1 스위치 제[0062]

어 신호를 생성할 수 있다. S130 단계에서, 스위치(126)는 제1 스위치 제어 신호에 응답하여 접지 전극(125) 및

제2 전극(130)을 전기적으로 연결시킬 수 있다. 이 경우, 제2 전극(130)은 스위치(126)를 통하여 수신 회로

(123)의 차동 증폭기(AMP)와 연결되지 않을 수 있다. S140 단계에서, 송신 회로(121)는 제2 전극(130)에 의한

기준 그라운드에 기초하여 데이터를 생성한다. 이러한 데이터는 도 2의 제1 신호(DT)에 대응된다. 제2 전극

(130)에 의하여 기준 그라운드는 어스 접지의 전압 레벨과 가까워지고, 제1 신호(DT)의 진폭 범위가 증가할 수

있다.

공개특허 10-2020-0110596

- 12 -



수신 모드로 결정되는 경우, S150 내지 S170 단계가 진행된다. S150 단계에서, 컨트롤러(127)는 제2 스위치 제[0063]

어 신호를 생성할 수 있다. S160 단계에서, 스위치(126)는 제2 스위치 제어 신호에 응답하여 차동 증폭기(AMP)

의 입력 단자(제2 입력 단자)와 제2 전극(130)을 전기적으로 연결시킬 수 있다. 이 경우, 제2 전극(130)은 스위

치(126)를 통하여 접지 전극(125)과 연결되지 않을 수 있다. S170 단계에서, 수신 회로(123)는 제1 전극(110)을

통하여 데이터를 수신한다. 이러한 데이터는 도 2의 제2 신호(DR)에 대응된다. 제2 신호(DR)는 차동 증폭기

(AMP)의 제1 입력 단자로 제공되고 제2 전극(130)을 기준으로 증폭되므로, 안정된 증폭 동작이 가능하고, 신호

대 잡음비가 개선될 수 있다.

S180 단계에서, 인체 통신 장치(100)는 송신 동작 또는 수신 동작의 종료 여부를 판단한다. 계속적으로 통신을[0064]

수행하는 경우, S110 내지 S170 단계들이 반복된다.

위에서 설명한 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 예들이다. 본 발명에는 위에서 설명한 실시 예들뿐만[0065]

아니라, 단순하게 설계 변경하거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들도 포함될 것이다. 또한, 본 발명에는 상

술한 실시 예들을 이용하여 앞으로 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다.

부호의 설명

100: 인체 통신 장치  110: 제1 전극[0066]

120: 통신 회로부    121: 송신 회로

122: 송신 데이터 처리 회로  123: 수신 회로

124: 수신 데이터 처리 회로  125: 접지 전극

126: 스위치     127: 컨트롤러

130: 제2 전극    140: 케이스

AMP: 차동 증폭기
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

삭제

청구항 2 

삭제

청구항 3 

삭제

청구항 4 

삭제

청구항 5 

삭제

청구항 6 

삭제

청구항 7 

삭제

청구항 8 

삭제

청구항 9 

삭제

청구항 10 

인체를 통해 송신된 생체 신호 및 노이즈 신호를 포함하는 입력 신호를 수신하는 제 1 전극;

상기 인체의 외부로부터 상기 생체 신호의 증폭을 위한 기준 신호를 수신하는 제 2 전극;

상기 제 2 전극과 연결된 제 1 노드를 통해 수신되는 상기 기준 신호의 기준 주파수 성분들 중 제 1 차단 주파

수 이하의 제 1 주파수 성분들을 제 2 노드로 통과시키고, 상기 제 2 노드를 통해 수신되는 상기 입력 신호의

입력 주파수 성분들 중 상기 제 1 차단 주파수 이하의 제 2 주파수 성분들을 상기 제 1 노드로 통과시키도록 구

성되는 제 1 필터 회로;

상기 기준 주파수 성분들 중 상기 제 1 주파수 성분들을 제외한 제 3 주파수 성분들에서 제 2 차단 주파수 이하

의 주파수 성분들을 감쇄시키도록 구성되는 제 1 용량성 소자, 및 상기 입력 주파수 성분들 중 상기 제 2 주파

수 성분들을 제외한 제 4 주파수 성분들에서 상기 제 2 차단 주파수 이하의 주파수 성분들을 감쇄시키도록 구성

되는 제 2 용량성 소자를 포함하는 제 2 필터 회로; 및

상기 기준 주파수 성분들 중 상기 제 1 주파수 성분들을 제외한 제 3 주파수 성분들, 및 상기 입력 주파수 성분

들 중 상기 제 2 주파수 성분들을 제외한 제 4 주파수 성분들에 기초하여 증폭 동작을 수행하도록 구성되는 증

폭기를 포함하고,

상기 제 1 차단 주파수는 상기 노이즈 신호의 주파수 보다 크고, 상기 생체 신호의 주파수 보다 작고,
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상기 제 1 필터 회로는 상기 제 1 노드 및 상기 제 2 노드 사이에 연결되는 유도성 소자를 포함하고,

상기 제 2 필터 회로는 전원단에 연결되어 동작 전압을 수신하도록 구성된 제 1 저항 및 제 2 저항, 상기 제 1

저항 및 접지단 사이에 제 3 노드를 통해 연결되는 제 3 저항, 및 상기 제 2 저항 및 상기 접지단 사이에 제 4

노드를 통해 연결되는 제 4 저항을 더 포함하고,

상기 제 1 용량성 소자는 상기 제 1 노드 및 상기 제 3 노드 사이에 연결되고, 상기 제 2 용량성 소자는 상기

제 2 노드 및 상기 제 4 노드 사이에 연결되고,

상기 증폭기는 반전 단자를 통해 상기 제 3 노드와 연결되어 상기 제3 주파수 성분들을 포함하는 상기 기준 신

호를 수신하고, 비반전 단자를 통해 상기 제 4 노드와 연결되어 상기 제 4 주파수 성분들을 포함하는 상기 입력

신호를 수신하고, 상기 기준 신호의 레벨과 상기 입력 신호의 레벨의 차이를 증폭하여 상기 생체 신호의 데이터

를 출력하도록 더 구성되는 수신기.

청구항 11 

삭제

청구항 12 

제 10 항에 있어서,

상기 제 2 차단 주파수는, 상기 제 1 용량성 소자의 소자 값 또는 상기 제 2 용량성 소자의 소자 값 중 적어도

하나와 관련되는 수신기.

청구항 13 

삭제

청구항 14 

인체를 통해 송신된 생체 신호 및 노이즈 신호를 포함하는 입력 신호를 수신하는 제 1 전극;

상기 생체 신호의 증폭을 위한 기준 신호를 수신하는 제 2 전극;

상기 인체의 외부로부터 상기 제1 전극과 연결된 제 1 노드를 통해 수신되는 상기 입력 신호 중 제 1 차단 주파

수 이하의 주파수 성분을 갖는 제 1 노이즈를 제 2 노드로 통과시키고, 상기 제 2 전극과 연결된 상기 제 2 노

드를 통해 상기 기준 신호를 수신하도록 구성되는 제 1 필터 회로;

상기 입력 신호를 상기 제 1 노드로부터 제 3 노드로 통과시킴으로써 상기 입력 신호에 포함된 제 2 노이즈를

제거하고, 상기 기준 신호를 상기 제 2 노드로부터 제 4 노드로 통과시키도록 구성되는 제 2 필터 회로; 및

상기 제 3 노드를 통해 수신되는 상기 입력 신호에 포함된 생체 신호, 및 상기 제 4 노드를 통해 수신되는 상기

기준 신호에 기초하여 상기 생체 신호를 증폭하도록 구성되는 증폭기를 포함하되,

상기 제 1 차단 주파수는 상기 제 1 노이즈의 주파수 보다 크고, 상기 생체 신호의 주파수 보다 작고,

상기 제 1 필터 회로는 상기 제 1 노드 및 상기 제 2 노드 사이에 연결되어 상기 제 1 노이즈를 통과시키도록

구성되는 유도성 소자를 포함하고,

상기 제 2 필터 회로는:

상기 제 1 노드 및 상기 제 3 노드 사이에 연결되는 제 1 용량성 소자;

상기 제 2 노드 및 상기 제 4 노드 사이에 연결되는 제 2 용량성 소자;

상기 제 3 노드 및 전원단 사이에 연결되어 동작 전압을 수신하도록 구성된 제 1 저항; 

상기 제 4 노드 및 상기 전원단 사이에 연결되어 상기 동작 전압을 수신하도록 구성된 제 2 저항;

상기 제 1 저항 및 접지단 사이에 상기 제 3 노드를 통해 연결되는 제 3 저항; 및 

상기 제 2 저항 및 상기 접지단 사이에 제 4 노드를 통해 연결되는 제 4 저항을 더 포함하고,

상기 증폭기는 비반전 단자를 통해 상기 제 3 노드와 연결되어 상기 생체 신호를 수신하고, 반전 단자를 통해
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상기 제 4 노드와 연결되어 상기 기준 신호를 수신하고, 상기 생체 신호의 레벨과 상기 기준 신호의 레벨의 차

이를 증폭하여 상기 생체 신호의 데이터를 출력하도록 더 구성되는 수신기.

청구항 15 

삭제

청구항 16 

제 14 항에 있어서,

상기 유도성 소자의 소자 값은 상기 제 1 노이즈의 상기 주파수와 관련되는 수신기.

청구항 17 

삭제

청구항 18 

삭제

청구항 19 

삭제

청구항 20 

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 수신기에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 신호를 인체를 통해 전달되는 과정에서 발생하는 노이즈를[0001]

제거하도록 구성되는 수신기에 관한 것이다.

배 경 기 술

정보 기술이 발달함에 따라 전자 장치들 사이의 통신 기술도 발달하고 있다. 특히, 무선 통신 기술이 발달함에[0002]

따라 전자 장치들은 다양한 매질들을 통해 신호를 교환한다. 다양한 매질들을 통해 신호를 송/수신하기 위해,

전자 장치들은 다양한 프로토콜을 지원하기 위한 인터페이스 회로들을 포함한다.

유비쿼터스 기술과 바이오 산업에 대한 관심이 증가함에 따라, 사람의 신체를 통해 신호를 전달하는 인체 통신[0003]

기술이 주목 받고 있다. 인체 통신 기술은 웨어러블(wearable) 장치와 같은 모바일 장치뿐만 아니라, 의학적인

목적을 위해 설계되는 다양한 전자 장치 등에서 응용되고 있다.

신호가 인체를 통해 전달되는 과정에서 많은 노이즈가 발생할 수 있다. 인체를 통해 전달되는 신호를 효율적으[0004]

로 수신하기 위해서 높은 성능의 수신기가 요구되고 있다. 예로서, 인체를 통해 전달되는 과정에서 발생하는 노

이즈를 제거하도록 구성되는 수신기가 요구된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 인체 통신에서 생성되는 노이즈를 제거하도록 구성되는 수신기를 제공할 수 있다.[0005]

과제의 해결 수단

본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명의 실시 예에 따른 수신기는 제 1 필터 회로, 제 2 필터 회로, 및 증폭기[0006]

를 포함할 수 있다. 제 1 필터 회로는 입력 주파수 성분들 중 제 1 차단 주파수 이하의 제 1 주파수 성분들에
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대한 제 1 경로를 제공하고, 입력 주파수 성분들 중 제 1 주파수 성분들을 제외한 제 2 주파수 성분들을 제 2

경로를 통해 통과시킬 수 있다. 제 2 필터 회로는 제 2 주파수 성분들 중 제 2 차단 주파수 이하의 제 3 주파수

성분들을 감쇄시킬 수 있다. 증폭기는 감쇄된 제 3 주파수 성분들을 포함하는 제 2 주파수 성분들을 증폭할 수

있다.

본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명의 실시 예에 따른 수신기는 필터 회로 및 증폭기를 포함할 수 있다. 제 1[0007]

노드를 통해 수신되는 기준 주파수 성분들 중 제 1 차단 주파수 이하의 제 1 주파수 성분들을 제 2 노드로 통과

시키고, 제 2 노드를 통해 수신되는 입력 주파수 성분들 중 제 1 차단 주파수 이하의 제 2 주파수 성분들을 제

1  노드로 통과시킬 수  있다.  증폭기는 기준 주파수 성분들 중  제  1  주파수 성분들을 제외한 제  3  주파수

성분들, 및 입력 주파수 성분들 중 제 2 주파수 성분들을 제외한 제 4 주파수 성분들에 기초하여 증폭 동작을

수행할 수 있다.

본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명의 실시 예에 따른 수신기는 필터 회로 및 증폭기를 포함할 수 있다. 제 1[0008]

노드를 통해 수신되는 입력 신호에 포함된 노이즈를 제 2 노드로 통과시키고, 제 2 노드를 통해 기준 신호를 수

신할 수 있다. 증폭기는 입력 신호에 포함된 생체 신호의 레벨과 기준 신호의 레벨 사이의 차이를 증폭하여 생

체 신호의 데이터를 출력할 수 있다. 노이즈의 주파수는 생체 신호의 주파수보다 낮을 수 있다.

발명의 효과

본 발명의 실시 예에 따르면, 인체 통신에서 생성되는 노이즈가 효과적으로 제거되고, 이에 따라 인체 통신에서[0009]

전달되는 데이터가 정확하게 수신된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 시스템을 보여주는 블록도 이다.[0010]

도 2는 도 1의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 개념도 이다.

도 3은 도 1의 수신기에 의해 수신되는 신호들을 보여주는 그래프들 이다.

도 4는 도 1의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 개념도 이다.

도 5는 도 4의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 회로도 이다.

도 6은 도 4의 필터 회로의 동작들을 설명하기 위한 그래프 이다.

도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 도 1의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 개념도 이다.

도 8은 도 7의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 회로도 이다.

도 9는 도 7의 필터 회로의 동작들을 설명하기 위한 그래프 이다.

도 10은 도 7의 수신기의 동작들을 설명하기 위한 그래프들 이다.

도 11은 도 1의 인체 통신 시스템을 포함하는 전자 장치의 예시적인 구성을 보여주는 블록도 이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시 예들이 상세하게 설명된다. 이하의 설명에서, 상세한 구성들[0011]

및 구조들과 같은 세부적인 사항들은 단순히 본 발명의 실시 예들의 전반적인 이해를 돕기 위하여 제공된다. 그

러므로 본 발명의 기술적 사상 및 범위로부터의 벗어남 없이 본문에 기재된 실시 예들의 변형들은 통상의 기술

자 의해 수행될 수 있다. 더욱이, 명확성 및 간결성을 위하여 잘 알려진 기능들 및 구조들에 대한 설명들은 생

략된다. 본 명세서에서 사용된 용어들은 본 발명의 기능들을 고려하여 정의된 용어들이며, 특정 기능에 한정되

지 않는다. 용어들의 정의는 상세한 설명에 기재된 사항을 기반으로 결정될 수 있다.

이하의 도면들 또는 상세한 설명에서의 회로들은 도면에 도시되거나 또는 상세한 설명에 기재된 구성요소 이외[0012]

에 다른 것들과 연결될 수 있다. 회로들 또는 구성요소들 사이의 연결은 각각 직접적 또는 비직접적일 수 있다.

회로들 또는 구성요소들 사이의 연결은 각각 통신에 의한 연결이거나 또는 물리적인 접속일 수 있다.

다르게 정의되지 않는 한, 본문에서 사용되는 기술적 또는 과학적인 의미를 포함하는 모든 용어들은 본 발명이[0013]

속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 지닌 자에 의해 이해될 수 있는 의미를 갖는다. 일반적으로 사전에서 정의
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된 용어들은 관련된 기술 분야에서의 맥락적 의미와 동등한 의미를 갖도록 해석되며, 본문에서 명확하게 정의되

지 않는 한, 이상적 또는 과도하게 형식적인 의미를 갖도록 해석되지 않는다.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 인체 통신 시스템을 보여주는 블록도 이다.[0014]

도 1을 참조하면, 인체 통신 시스템(1000)은 인체(10)를 통해 통신하는 송신기(1100) 및 수신기(1200)를 포함할[0015]

수 있다. 본 명세서에서, 인체(10)를 통해 통신하는 인체 통신 시스템(1000)의 예시적인 구성 및 동작들이 설명

될 것이나, 인체 통신 시스템(1000)이 다양한 매질들을 통해 통신할 수 있음이 이해될 것이다. 예로서, 인체 통

신 시스템(1000)의 매질은 동식물과 같은 다양한 생체들로 변경 및 수정될 수 있다.

예로서, 송신기(1100) 및 수신기(1200)는 인체 통신 시스템(1000)을 구성하기 위한 전자 장치에 포함될 수 있다[0016]

(도 11 참조). 예로서, 전자 장치는 개인용 컴퓨터(Personal Computer, PC), 워크스테이션(Workstation), 노트

북 컴퓨터, 이동식 장치, 웨어러블(wearable) 장치 등 중 하나일 수 있다. 전자 장치는 도 1에 나타나지 않은

적어도 하나의 구성요소(예컨대, 프로세서, 메모리, 스토리지 등)를 더 포함할 수 있다. 또는 전자 장치는 도 1

에 나타난 구성요소들 중 적어도 하나를 포함하지 않을 수 있다.

송신기(1100)는 인체(10)를 통해 다양한 정보를 포함하는 신호(이하, 생체 신호)를 송신할 수 있다. 예로서, 생[0017]

체 신호는 인체 통신 시스템(1000)을 포함하는 전자 장치의 동작을 위한 정보를 포함할 수 있다. 송신 장치

(100)는  인체(10)에  접촉되거나,  인체(10)  표피와  작은  간격으로  이격되어  생체  신호를  송신할  수  있다.

예로서, 송신기(1100)는 인체(10)를 통해 생체 신호를 송신하기 위한 다양한 유형의 프로토콜들을 지원할 수 있

다.

송신기(1100)로부터 송신된 생체 신호는 전자 장치에 포함되는 다양한 구성요소들에 의해 처리되거나 처리될 데[0018]

이터를 나타낼 수 있다. 생체 신호의 데이터는 인체 통신 시스템(1000)의 외부로부터 전달된 다양한 정보와 관

련될 수 있다. 예로서, 생체 신호에 포함된 정보는 전자 장치에 포함되는 프로세서 등에 의해 처리될 데이터로

표현될 수 있다. 예로서, 생체 신호의 정보는 전자 장치에 포함되는 메모리에 저장될 데이터로서 표현될 수 있

다.

수신기(1200)는 인체(10)를 통해 송신된 생체 신호를 수신할 수 있다. 예로서, 수신기(1200)는 인체(10)를 통해[0019]

생체 신호를 수신하기 위한 다양한 유형의 프로토콜들을 지원할 수 있다. 수신기(1200)는 수신되는 생체 신호의

데이터를 획득할 수 있다. 수신기(1200)는 생체 신호로부터 획득되는 데이터에 기초하여 생체 신호에 포함된 정

보(즉, 인체 통신 시스템(1000)의 외부로부터 획득되는 정보)를 획득할 수 있다.

도 1에 도시되지 않았으나, 수신기(1200)는 인체 통신 시스템(1000)의 외부로부터 생체 신호를 증폭시키는데 사

용될 기준 신호를 수신할 수 있다. 예로서, 수신기(1200)는 인체 통신 시스템(1000) 외부의 접지 또는 공기 중

으로부터 기준 신호를 수신할 수 있다.

또한, 수신기(1200)는 인체(10)를 통해 노이즈를 포함하는 신호(이하, 노이즈 신호)를 수신할 수 있다. 예로서,

인체(10)의 외부로부터 공급되는 에너지에 의해, 인체 통신 시스템(1000)의 내부에 노이즈가 발생할 수 있다.

예로서, 인체(10) 외부의 광원(예컨대, 형광등)에 의해 방사되는 에너지가 인체(10)에 의해 흡수될 수 있다. 흡

수되는 에너지에 의해 인체 내부에 노이즈 신호가 생성될 수 있다. 수신기(1200)는 인체(10)에 생성되는 노이즈

신호를 수신할 수 있다.

수신기(1200)는 생체 신호의 데이터를 정확하게 획득하기 위해 송신기(1100)로부터 수신되는 신호, 기준 신호,

및 노이즈 신호에 기초하여 증폭 동작을 수행할 수 있다. 즉, 수신기(1200)는 인체(10)를 통해 수신되는 과정에

서 미약해진 생체 신호의 데이터를 정확하게 획득하기 위해 증폭 동작을 수행할 수 있다. 예로서, 수신기(120

0)는 송신기(1100)로부터 수신되는 신호의 레벨과 기준 신호의 레벨 사이의 차이에 기초하여 증폭 동작을 수행

할 수 있다.

수신기(1200)는 생체 신호의 데이터를 정확하게 획득하기 위해 노이즈 신호에 포함된 노이즈를 제거하기 위한

동작들을 수행할 수 있다. 도 2 내지 도 10을 참조하여, 수신기(1200)의 예시적인 구성들 및 동작들이 좀 더 구

체적으로 설명될 것이다.

도 2는 도 1의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 개념도 이다.

도 1의 수신기(1200)는 도 2의 수신기(1200_1)를 포함할 수 있다. 도 2를 참조하면, 수신기(1200_1)는 전극들

(EN1 및 EN2) 및 증폭기(1210)를 포함할 수 있다.
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수신기(1200_1)는 전극(EN1)을 통해 인체 통신 시스템(1000)의 외부로부터 기준 신호(INR)를 수신할 수 있다.

수신기(1200_1)는 송신기(1100)로부터 인체(10)를 통해 송신된 생체 신호(INS)를 전극(EN2)을 통해 수신할 수

있다. 수신기(1200_1)는 인체(10)에 생성된 노이즈 신호(NS)를 전극(EN2)을 통해 수신할 수 있다.

노이즈 신호(NS)와 생체 신호(INS) 모두가 전극(EN2)을 통해 수신되기 때문에, 수신기(1200_1)는 전극(EN1)을

통해 생체 신호(INS)과 노이즈 신호(NS)를 포함하는 입력 신호(IN)를 수신할 수 있다. 예로서, 입력 신호(IN)의

레벨은 생체(INS)의 레벨과 노이즈 신호(NS)의 레벨의 합에 대응할 수 있다. 도 3을 참조하여, 생체 신호(INS),

노이즈 신호(NS), 입력 신호(IN)가 좀 더 구체적으로 설명될 것이다.

증폭기(1210)는 반전 단자를 통해 기준 신호(INR)를 수신하고, 비반전 단자를 통해 입력 신호(IN)를 수신할 수

있다. 증폭기(1210)는 기준 신호(INR)와 입력 신호(IN)에 기초하여 신호들(OUT11 및 OUT12)을 출력할 수 있다.

예로서, 증폭기(1210)는 기준 신호(INR)의 레벨과 입력 신호(IN)의 레벨 사이의 차이에 기초하여 신호들(OUT11

및 OUT12)을 출력할 수 있다.

예로서, 증폭기(1210)의 이득이 K인 경우, 신호들(OUT11 및 OUT12)의 레벨들은, 기준 신호(INR)의 레벨과 입력

신호(IN)의 레벨 사이의 차이에 K를 곱하여 얻어지는 값에 대응할 수 있다. 신호들(OUT11 및 OUT12)의 레벨들은

상보적일 수 있다. 따라서, 신호들(OUT11 및 OUT12)의 레벨들의 합은 균일할 수 있다. 단, 본 명세서에서 균일

하다는 것은, 특정 값이 시간에 따라 변하지 않거나 미세하게만 변하는 것을 의미한다.

신호들(OUT11  및  OUT12)은  생체  신호(INS)를  포함하는  입력  신호(IN)에  기초하여  생성되기  때문에,  신호들

(OUT11 및 OUT12)은 생체 신호(INS)의 데이터를 나타낼 수 있다. 도 1을 참조하여 설명된 것과 같이, 수신기

(1200_1)는 생체 신호(INS)의 데이터를 전자 장치의 다른 구성요소로 전송하기 위해, 신호들(OUT11 및 OUT12)을

그 구성요소로 출력할 수 있다.

도 3은 도 1의 수신기에 의해 수신되는 신호들을 보여주는 그래프들 이다.

도 1 및 도 2를 참조하여 설명된 바와 같이, 수신기(1200)는 송신기(1100)로부터 인체(10)를 통해 수신되는 생

체 신호(INS), 및 노이즈를 포함하는 노이즈 신호(NS)를 수신할 수 있다. 노이즈 신호(NS)는 비교적 낮은 주파

수의 노이즈를 포함할 수 있다. 도 3의 예에서, 노이즈 신호(NS)의 주파수는 F1이고, 생체 신호(INS)의 주파수

는 F2일 수 있다. 노이즈 신호(NS)는 낮은 주파수를 갖는 노이즈를 포함하기 때문에, 노이즈 신호(NS)의 주파수

는 F1은 생체 신호(INS)의 주파수는 F2보다 낮을 수 있다.

노이즈 신호(NS) 및 생체 신호(INS)가 전극(EN2)을 통해 수신됨에 따라, 입력 신호(IN)가 생성될 수 있다. 입력

신호(IN)는 노이즈 신호(NS) 및 생체 신호(INS)를 포함할 수 있다. 따라서, 입력 신호(IN)는 노이즈를 포함할

수 있다. 예로서, 입력 신호(IN)는 주파수 F1의 노이즈를 포함할 수 있다.

도 4는 도 1의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 개념도 이다.

도 1의 수신기(1200)는 도 4의 수신기(1200_2)를 포함할 수 있다. 도 4를 참조하면, 수신기(1200_2)는 전극들

(EN1 및 EN2), 증폭기(1210), 및 필터 회로(1220)를 포함할 수 있다. 도 4를 도 2와 비교하면, 도 4의 수신기

(1200_2)는 필터 회로(1220)를 더 포함할 수 있다.

전극들(EN1 및 EN2) 및 증폭기(1210)의 예시적인 구성들 및 동작들은 도 2를 참조하여 설명된 것들과 각각 유사

하므로  이하  중복되는  설명은  생략된다.  필터  회로(1220)는  전극(EN1)으로부터 입력  신호(IN)를  수신할  수

있다. 필터 회로(1220)는 전극(EN2)으로부터 기준 신호(INR)를 수신할 수 있다. 필터 회로(1220)는 동작 전압

(VDD) 및 접지 전압을 수신할 수 있다.

예로서, 필터 회로(1220)는 수신기(1200_2) 내부 또는 외부의 전압 서플라이 등과 같은 전자 장치로부터 동작

전압(VDD)을 수신할 수 있다. 동작 전압(VDD)은 증폭기(1210)의 동작을 위한 적절한 레벨을 가질 수 있다. 예로

서, 동작 전압(VDD)은 증폭기(1210)의 정상적인 동작을 위해 설계자에 의해 설정된 레벨을 가질 수 있다.

필터 회로(1220)는 접지단으로부터 접지 전압을 수신할 수 있다. 도 4의 예에서, 접지단으로부터 접지 전압을

수신하도록 구성되는 필터 회로(1220)가 설명될 것이나, 접지 전압은 증폭기(1210)의 정상적인 동작을 위한 다

양한 레벨의 전압으로 변경 및 수정될 수 있음이 이해될 것이다.

필터 회로(1220)는 입력 신호(IN) 및 기준 신호(INR)에 기초하여 신호들(INN1 및 INP1)을 출력할 수 있다. 필터

회로(1220)는 입력 신호(IN)에 포함된 노이즈를 제거하도록 구성될 수 있다. 예로서, 필터 회로(1220)는 입력

신호(IN) 및 기준 신호(INR)의 주파수 성분들 중 차단 주파수 이하의 주파수 성분들을 감쇄시키도록 구성될 수
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있다. 예로서, 필터 회로(1220)는 하이 패스 필터의 구성을 포함할 수 있다.

필터 회로(1220)의 차단 주파수는, 노이즈 신호(NS)의 주파수 F1과 생체 신호(INS)의 주파수 F2를 고려하여 결

정될 수 있다. 예로서, 필터 회로(1220)는, 필터 회로(1220)의 차단 주파수가 노이즈 신호(NS)의 주파수 F1보다

크고 생체 신호(INS)의 주파수 F2보다 작도록 설계될 수 있다.

필터 회로(1220)는 기준 신호(INR)의 주파수 성분들 중 차단 주파수 이하의 주파수 성분들을 감쇄시키고, 감쇄

된 주파수 성분들을 포함하는 신호(INN1)를 증폭기(1210)의 반전 단자로 출력할 수 있다. 필터 회로(1220)는 입

력 신호(IN)의 주파수 성분들 중 차단 주파수 이하의 주파수 성분들을 감쇄시키고, 감쇄된 주파수 성분들을 포

함하는 신호(INP1)를 증폭기(1210)의 비반전 단자로 출력할 수 있다.

증폭기(1210)는 신호들(INN1 및 INP1)에 기초하여 신호들(OUT21 및 OUT22)을 출력할 수 있다. 예로서, 증폭기

(1210)는 신호들(INN1 및 INP1)의 레벨들 사이의 차이에 이득을 곱하여 얻어지는 레벨을 갖는 신호들(OUT21 및

OUT22)을 출력할 수 있다.

도 5를 참조하여, 필터 회로(1220)의 예시적인 구성이 좀 더 구체적으로 설명될 것이다. 도 6을 참조하여, 필터

회로(1220)의 예시적인 동작들이 좀 더 구체적으로 설명될 것이다.

도 5는 도 4의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 회로도 이다.

도 5를 참조하면, 필터 회로(1220)는 저항들(R1 내지 R4) 및 용량성 소자들(C1 및 C2)를 포함할 수 있다.

도 5에서, 용량성 소자들(C1 및 C2) 각각은 하나의 용량성 소자로 도시되었으나, 용량성 소자들(C1 및 C2) 각각

은, 하나의 용량성 소자 대신, 병렬로 연결되는 용량성 소자들, 직렬로 연결되는 용량성 소자들, 및 병렬로 연

결되는 용량성 소자들과 직렬로 연결되는 용량성 소자들의 다양한 조합들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

도 5에서, 저항들(R1 내지 R4) 각각은 하나의 저항으로 도시되었으나, 저항들(R1 내지 R4) 각각은, 하나의 저항

대신, 병렬로 연결되는 저항들, 직렬로 연결되는 저항들, 및 병렬로 연결되는 저항들과 직렬로 연결되는 저항들

의 다양한 조합들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

용량성 소자(C1)는 전극(EN2)과 노드(N1) 사이에 연결될 수 있다. 저항(R1)은 동작 전압(VDD)의 공급단과 노드

(N1) 사이에 연결될 수 있다. 저항(R3)은 노드(N1)와 접지단 사이에 연결될 수 있다. 용량성 소자(C2)는 전극

(EN1)과 노드(N2) 사이에 연결될 수 있다. 저항(R2)은 동작 전압(VDD)의 공급단과 노드(N2) 사이에 연결될 수

있다. 저항(R4)은 노드(N2)와 접지단 사이에 연결될 수 있다.

용량성 소자(C1)는 전극(EN2)으로부터 기준 신호(INR)를 수신할 수 있다. 용량성 소자(C1)는 기준 신호(INR)의

주파수 성분들 중 일부 주파수 성분들을 통과시킬 수 있다. 용량성 소자(C1)를 통해 통과된 주파수 성분들을 포

함하는 신호(INN1)가 노드(N1)를 통해 증폭기(1210)로 출력될 수 있다.

예로서, 용량성 소자(C1)의 소자 값에 기초하여 제 1 차단 주파수가 결정될 수 있다. 제 1 차단 주파수 이하의

주파수 대역에 대해, 신호(INN1)에 포함된 주파수 성분들의 레벨들은 기준 신호(INR)에 포함된 주파수 성분들의

레벨들보다 작을 수 있다.

용량성 소자(C2)는 전극(EN1)으로부터 입력 신호(IN)를 수신할 수 있다. 용량성 소자(C2)는 입력 신호(IN)의 주

파수 성분들 중 일부 주파수 성분들을 통과시킬 수 있다. 용량성 소자(C2)를 통해 통과된 주파수 성분들을 포함

하는 신호(INP1)가 노드(N2)를 통해 증폭기(1210)로 출력될 수 있다.

예로서, 용량성 소자(C2)의 소자 값에 기초하여 제 2 차단 주파수가 결정될 수 있다. 제 2 차단 주파수 이하의

주파수 대역에 대해, 신호(INP1)에 포함된 주파수 성분들의 레벨들은 입력 신호(IN)에 포함된 주파수 성분들의

레벨들보다 작을 수 있다.

신호들(INP1 및 INN1)은 증폭기(1210)의 차동 입력들로서 사용될 수 있다. 따라서, 필터 회로(1220)는 서로 대

응하는 신호들(INP1 및 INN1)이 증폭기(1210)로 출력되도록 설계될 수 있다. 예로서, 용량성 소자(C1)와 관련되

는 제 1 차단 주파수가 용량성 소자(C2)와 관련되는 제 2 차단 주파수와 대응하도록, 용량성 소자들(C1 및 C2)

의 소자 값들이 설정될 수 있다.

이하 설명의 편의를 위해, 제 1 차단 주파수 및 제 2 차단 주파수가 서로 동일한 실시 예가 설명될 것이다. 이

하, 제 1 차단 주파수 및 제 2 차단 주파수 모두는 필터 회로(1220)의 차단 주파수로서 지칭된다. 그러나, 제 1

차단 주파수 및 제 2 차단 주파수는 도 5를 참조하여 설명된 동작들을 위해 다양하게 변경 및 수정될 수 있음이
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이해될 것이다. 

도 6은 도 4의 필터 회로의 동작들을 설명하기 위한 그래프 이다. 도 6의 예에서, x축은 주파수를 나타내고, y

축은 도 4의 필터 회로(1220)의 임피던스의 크기를 나타낼 수 있다.

도 5를 참조하여 설명된 바와 같이, 도 4의 필터 회로(1220)는 용량성 소자들(C1 및 C2) 중 적어도 하나에 기초

하여 결정되는 차단 주파수를 가질 수 있다. 도 6의 예에서, 필터 회로(1220)의 차단 주파수는 FC1일 수 있다.

FC1의 주파수에 대해, 필터 회로(1220)의 임피던스는 Z1일 수 있다. 차단 주파수 FC1 보다 낮은 주파수 대역에

서 필터 회로(1220)의 임피던스는 차단 주파수 FC1 보다 높은 주파수 대역에서 필터 회로(1220)의 임피던스 보

다 클 수 있다. 따라서, 필터 회로(1220)는 차단 주파수 FC1 보다 낮은 주파수를 갖는 주파수 성분을 감쇄시킬

수 있다.

노이즈 신호(NS)의 주파수 F1은 차단 주파수 FC1보다 낮고, 생체 신호(INS)의 주파수 F2는 차단 주파수 FC2 보

다 높을 수 있다. 따라서, 입력 신호(IN)에 포함되는 노이즈는 필터 회로(1220)에 의해 감쇄될 수 있다. 신호

(INP1)에 포함된 노이즈의 레벨은 입력 신호(IN)에 포함된 노이즈의 레벨보다 작을 수 있다.

증폭기(1210)는 적은 노이즈를 포함하는 신호(INP1)에 기초하여 신호들(OUT21 및 OUT22)을 출력할 수 있다. 신

호들(OUT21 및 OUT22)에 포함된 노이즈들의 레벨들은 도 2의 신호들(OUT11 및 OUT12)에 포함된 노이즈들의 레벨

들보다 작을 수 있다. 인체 통신 시스템(1000)을 포함하는 전자 장치의 구성요소들은 작은 레벨의 노이즈만을

포함하는 신호들(OUT21 및 OUT22)에 기초하여 동작할 수 있다.

도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 도 1의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 개념도 이다.

도 1의 수신기(1200)는 도 7의 수신기(1200_3)를 포함할 수 있다. 도 7을 참조하면, 수신기(1200_3)는 전극들

(EN1 및 EN2), 증폭기(1210), 및 필터 회로들(1220 및 1230)을 포함할 수 있다. 도 7을 도 2와 비교하면, 도 7

의 수신기(1200_3)는 필터 회로들(1220 및 1230)을 더 포함할 수 있다.

전극들(EN1 및 EN2) 및 증폭기(1210)의 예시적인 구성들 및 동작들은 도 2를 참조하여 설명된 것들과 각각 유사

하므로 이하 중복되는 설명은 생략된다. 필터 회로(1220)의 예시적인 구성 및 동작들은 도 4를 참조하여 설명된

것과 각각 유사하므로 이하 중복되는 설명은 생략된다. 필터 회로(1230)는 전극(EN1)으로부터 입력 신호(IN)를

수신할 수 있다. 필터 회로(1230)는 전극(EN2)으로부터 기준 신호(INR)를 수신할 수 있다.

필터 회로(1230)는 입력 신호(IN) 및 기준 신호(INR)에 기초하여 신호들(INN21 및 INP21)을 출력할 수 있다. 필

터 회로(1230)는 입력 신호(IN)에 포함된 노이즈를 제거하도록 구성될 수 있다. 예로서, 필터 회로(1230)는, 기

준 신호(INR)의 주파수 성분들 중 차단 주파수 이하의 주파수 성분들, 및 입력 신호(IN)의 주파수 성분들 중 차

단  주파수 이하의 주파수 성분들에 대해 별도의 경로(증폭 회로(1220)로의 경로 이외의 경로)를 제공할 수

있다. 

필터 회로(1230)의 차단 주파수는, 노이즈 신호(NS)의 주파수 F1과 생체 신호(INS)의 주파수 F2를 고려하여 결

정될 수 있다. 예로서, 필터 회로(1220)는, 필터 회로(1230)의 차단 주파수가 노이즈 신호(NS)의 주파수 F1보다

크고 생체 신호(INS)의 주파수 F2보다 작도록 설계될 수 있다.

기준 신호(INR) 및 입력 신호(IN)에 포함된 차단 주파수 이하의 주파수 성분들이 필터회로(1230)의 별도의 경로

를 통해 전달됨에 따라, 필터 회로(1230)로부터 출력되는 신호들(INN21 및 INP21)에 포함되는 차단 주파수 이하

의 주파수 성분들은 감쇄될 수 있다. 즉, 차단 주파수보다 낮은 F1의 노이즈는 필터 회로(1230)에 의해 제거될

수 있다.

필터 회로(1220)는 신호들(INN21 및 INP21)에 포함된 노이즈를 더 제거할 수 있다. 필터 회로(1220)는 신호들

(INN21  및  INP21)을  통과시켜 신호들(INN22  및  INP22)를 출력할 수 있다. 증폭기(1210)는 신호들(INN22  및

INP22)에  기초하여  신호들(OUT31  및  OUT32)을  출력할  수  있다.  예로서,  증폭기(1210)는  신호들(INN22  및

INP22)의  레벨들 사이의 차이에 이득을 곱하여 얻어지는 레벨을 갖는 신호들(OUT31  및 OUT32)을 출력할 수

있다.

도 8을 참조하여, 필터 회로(1230)의 예시적인 구성이 좀 더 구체적으로 설명될 것이다. 도 9를 참조하여, 필터

회로(1230)의 예시적인 동작들이 좀 더 구체적으로 설명될 것이다.

도 8은 도 7의 수신기의 예시적인 구성을 보여주는 회로도 이다.

도 8을 참조하면, 필터 회로(1230)는 유도성 소자(L)를 포함할 수 있다. 도 8에서, 유도성 소자(L)는 하나의 유
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도성 소자로 도시되었으나, 유도성 소자(L)는, 하나의 유도성 소자 대신, 병렬로 연결되는 유도성 소자들, 직렬

로 연결되는 유도성 소자들, 및 병렬로 연결되는 유도성 소자들과 직렬로 연결되는 유도성 소자들의 다양한 조

합들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

유도성 소자(L)는 노드들(N3 및 N4)  사이에 연결될 수 있다. 전극(EN2)은 노드(N3)와 연결될 수 있다. 전극

(EN1)은 노드(N4)와 연결될 수 있다. 전극들(EN1 및 EN2), 필터 회로(1220), 및 증폭기(1210)의 예시적인 구성

및 동작들은 도 5를 참조하여 설명된 것과 각각 유사하므로 이하 중복되는 설명은 생략된다.

유도성 소자(L)는 노드(N3)를 통해 기준 신호(INR)를 수신할 수 있다. 유도성 소자(L)는 기준 신호(INR)의 주파

수 성분들 중 일부 주파수 성분들을 통과시킬 수 있다. 예로서, 유도성 소자(L)의 소자 값에 기초하여 차단 주

파수가 결정될 수 있다. 유도성 소자(L)는, 기준 신호(INR)에 포함된 주파수 성분들 중 차단 주파수보다 낮은

주파수를 갖는 주파수 성분들에 대한 경로를 제공할 수 있다.

차단 주파수 이하의 주파수 대역에 대해, 기준 신호(INR)에 포함된 일부 주파수 성분들은 증폭 회로(1220)로의

경로 대신 유도성 소자를 통과할 수 있다. 따라서, 차단 주파수 이하의 주파수 대역에 대해, 신호(INN21)에 포

함된 주파수 성분들의 레벨들은 기준 신호(INR)에 포함된 주파수 성분들의 레벨들보다 작을 수 있다.

유도성 소자(L)는 노드(N4)를 통해 입력 신호(IN)를 수신할 수 있다. 유도성 소자(L)는 입력 신호(IN)의 주파수

성분들 중 일부 주파수 성분들을 통과시킬 수 있다. 예로서, 유도성 소자(L)는, 입력 신호(IN)에 포함된 주파수

성분들 중 차단 주파수보다 낮은 주파수를 갖는 주파수 성분들에 대한 경로를 제공할 수 있다.

차단 주파수 이하의 주파수 대역에 대해, 입력 신호(IN)에 포함된 일부 주파수 성분들은 증폭 회로(1220)로 전

송되는 대신 유도성 소자를 통과할 수 있다. 따라서, 차단 주파수 이하의 주파수 대역에 대해, 신호(INP21)에

포함된 주파수 성분들의 레벨들은 입력 신호(IN)에 포함된 주파수 성분들의 레벨들보다 작을 수 있다. 증폭기

(1210)의 차동 입력들로서 제공될 신호들(INN22 및 INP22)은 신호들(INN21 및 INP21)에 기초하여 생성될 수 있

다. 

도 9는 도 7의 필터 회로의 동작들을 설명하기 위한 그래프 이다. 도 9의 예에서, x축은 주파수를 나타내고, y

축은 도 7의 필터 회로(1230)의 임피던스의 크기를 나타낼 수 있다.

도 8을 참조하여 설명된 바와 같이, 도 7의 필터 회로(1230)는 유도성 소자(L)에 기초하여 결정되는 차단 주파

수를 가질 수 있다. 도 9의 예에서, 필터 회로(1230)의 차단 주파수는 FC2일 수 있다. FC2의 주파수에 대해, 필

터 회로(1230)의 임피던스는 Z2일 수 있다.

차단 주파수 FC2 보다 낮은 주파수 대역에서 필터 회로(1230)의 임피던스는 차단 주파수 FC2 보다 높은 주파수

대역에서 필터 회로(1230)의 임피던스 보다 낮을 수 있다. 따라서, 필터 회로(1230)는 노드들(N3 및 N4) 사이에

서 차단 주파수 FC2 보다 낮은 주파수를 갖는 주파수 성분들을 통과시킬 수 있다.

노이즈 신호(NS)의 주파수 F1은 차단 주파수 FC2보다 낮고, 생체 신호(INS)의 주파수 F2는 차단 주파수 FC2 보

다 높을 수 있다. 입력 신호(IN)에 포함되는 노이즈 신호(NS)의 노이즈는 필터 회로(1230)에 의해 제공되는 경

로(즉, 노드들(N3 및 N4) 사이의 경로)로 전달될 수 있다. 따라서, 신호(INP21)에 포함된 노이즈의 레벨은 입력

신호(IN)에 포함된 노이즈의 레벨보다 작을 수 있다.

신호(INP22)는 적은 노이즈를 포함하는 신호(INP21)에 기초하여 생성되기 때문에, 증폭기(1210)는 적은 노이즈

를 포함하는 신호(INP22)에 기초하여 신호들(OUT31 및 OUT32)을 출력할 수 있다. 신호들(OUT21 및 OUT22)에 포

함된 노이즈들의 레벨들은 도 2의 신호들(OUT11 및 OUT12) 및 도 4의 신호들(OUT21 및 OUT22)에 포함된 노이즈

들의 레벨들보다 작을 수 있다. 인체 통신 시스템(1000)을 포함하는 전자 장치의 구성요소들은 적은 노이즈만을

포함하는 신호들(OUT31 및 OUT32)에 기초하여 동작할 수 있다. 따라서, 전자 장치의 구성요소들은 신호들(OUT31

및 OUT32)의 데이터를 정확하게 획득할 수 있다.

도 10은 도 7의 수신기의 동작들을 설명하기 위한 그래프들 이다.

입력 신호(IN)는 전극(EN1)을 통해 수신되고, 기준 신호(INR)는 전극(EN2)을 통해 수신될 수 있다. 입력 신호

(IN)는 비교적 낮은 주파수를 갖는 노이즈를 포함할 수 있다.

입력 신호(IN) 및 기준 신호(INR)에 포함된 노이즈가 필터 회로들(1220 및 1230)에 의해 제거될 수 있다. 따라

서, 신호(INP22)와 입력 신호(IN)를 비교하면, 신호(INP22)에 포함된 저주파 성분의 레벨은 입력 신호(IN)에 포

함된 저주파 성분의 레벨보다 작을 수 있다. 또한, 신호(INN22)와 기준 신호(INR)를 비교하면, 신호(INM22)에
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포함된 저주파 성분의 레벨은 기준 신호(INR)에 포함된 저주파 성분의 레벨보다 작을 수 있다.

증폭기(1210)는 신호들(INP22 및 INN22)에 기초하여 신호(OUT31)를 출력할 수 있다. 신호(OUT31)의 레벨은 신호

들(INP22 및 INN22)의 레벨들 사이의 차이와 관련될 수 있다. 예로서, 신호(OUT31)의 레벨은 신호들(INP22 및

INN22)의 레벨들 사이의 차이에 증폭기(1210)의 이득을 곱한 값을 가질 수 있다. 따라서, 신호(OUT31)의 크기는

신호(INP22)의 크기보다 클 수 있다.

도 11은 도 1의 인체 통신 시스템을 포함하는 전자 장치의 예시적인 구성을 보여주는 블록도 이다.

전자  장치(2000)는  프로세서(2100),  메모리(2200),  스토리지(2300),  사용자  인터페이스(2400),  보안  모듈

(2500), 통신 장치(2600), 전력 관리기(2700), 및 버스(2800)를 포함할 수 있다. 단, 전자 장치(2000)의 구성

요소들은 도 11의 실시 예에 한정되지 않는다. 전자 장치(2000)는 도 11에 나타낸 구성요소들 중 하나 이상을

포함하지 않을 수 있다. 또는, 전자 장치(2000)는 도 11에 나타내지 않은 적어도 하나의 구성요소를 더 포함할

수 있다.

프로세서(2100)는 전자 장치(2000)의 구성요소들의 동작들을 제어/관리할 수 있다. 예로서, 프로세서(2100)는

범용 프로세서, 전용 프로세서, 또는 어플리케이션 프로세서(Application Processor)로 구현될 수 있다. 

예로서,  프로세서(2100)는  하나의  프로세서  코어(Single  Core)를  포함하거나,  복수의  프로세서  코어(Multi-

Core)(예컨대,  듀얼 코어(Dual-Core),  쿼드 코어(Quad-Core),  헥사 코어(Hexa-Core)  등의 멀티 코어(Multi-

Core))를 포함할 수 있다. 예로서, 프로세서(2100)는 하나 이상의 프로세서 코어들을 포함하는 전용 회로(예컨

대,  FPGA(Field  Programmable  Gate  Arrays),  ASICs(Application  Specific  Integrated  Circuits)  등)  또는

SoC(System on Chip)를 포함할 수 있다. 예로서, 프로세서(2100)는 내부 또는 외부에 위치한 캐시 메모리(Cache

Memory)를 더 포함할 수 있다.

프로세서(2100)는 전자 장치(2000)를 동작시키기 위해 다양한 연산들을 처리할 수 있다. 예로서, 인체 통신 시

스템(1000)의 외부의 다른 전자 장치 또는 시스템으로부터 정보를 포함하는 신호가 수신될 수 있다. 수신기

(1200)는 정보에 대응하는 데이터를 나타내는 신호들을 출력할 수 있다. 예로서, 수신기(1200_3)를 포함하는 수

신기(1200)는 데이터를 나타내는 신호들(OUT31 및 OUT32)을 프로세서(2100)로 출력할 수 있다. 프로세서(2100)

는 신호들(OUT31 및 OUT32)로부터 획득되는 데이터를 처리하여 인체 통신 시스템(1000)의 외부로부터 전달된 정

보를 획득할 수 있다.

스토리지(2200)는 전력 공급에 관계없이 데이터를 저장할 수 있다. 예로서, 스토리지(2200)는 프로세서(2100)에

의해 처리된 또는 처리될 데이터를 비일시적으로 저장할 수 있다. 예로서, 스토리지(2200)는 신호들(OUT31 및

OUT32)로부터 획득되고 프로세서(2100)에 의해 처리된 데이터를 비일시적으로 저장할 수 있다.

예로서, 스토리지(2200)는 플래시 메모리, PRAM, MRAM, ReRAM, FRAM 등과 같은 다양한 불휘발성 메모리 중 적어

도  하나를  포함할  수  있다.  예로서,  스토리지(2200)는  HDD(Hard  Disk  Drive),  SSD(Solid  State  Drive),

SD(Secure Digital) 카드 등과 같은 착탈식 메모리, 및/또는 eMMC(Embedded Multimedia Card) 등과 같은 내장

(Embedded) 메모리를 포함할 수 있다.

메모리(2300)는 예로서, 메모리(2300)는 프로세서(2100)에 의해 처리된 또는 처리될 데이터를 일시적으로 저장

할 수 있다. 예로서, 스토리지는 신호들(OUT31 및 OUT32)로부터 획득되고 프로세서(2100)에 의해 처리된 데이터

를 일시적으로 저장할 수 있다.

예로서, 메모리(2300)는 SRAM(Static  Random  Access  Memory),  DRAM(Dynamic  RAM),  SDRAM(Synchronous  DRAM)

등과 같은 휘발성 메모리, 및/또는 플래시 메모리, PRAM(Phase-change  RAM),  MRAM(Magneto-resistive  RAM),

ReRAM(Resistive RAM), FRAM(Ferro-electric RAM) 등과 같은 불휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 또는, 메모리

(2300)는 이종의 메모리들을 포함할 수 있다.

사용자 인터페이스(2400)는 전자 장치(2000)의 사용자와 전자 장치(2000) 사이의 통신을 중재할 수 있다. 예로

서, 사용자는 사용자 인터페이스(2400)를 통해 명령을 전자 장치(2000)로 입력할 수 있다. 또는, 전자 장치

(2000)는 프로세서(2100)에 의해 생성되는 정보를 사용자 인터페이스(2400)를 통해 사용자에게 제공할 수 있다. 

예로서, 프로세서(2100)는 신호들(OUT31 및 OUT32)로부터 획득되는 데이터를 처리하여 인체 통신 시스템(1000)

의 외부로부터 전달된 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(2100)는 사용자 인터페이스(2400)를 통해 신호들(OUT31

및 OUT32)에 기초하여 획득되는 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
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보안 모듈(2500)은 높은 보안 수준을 요구하는 데이터를 처리하거나 저장할 수 있다. 보안 모듈(240)은 다양한

보안 플랫폼에 기반하는 보안 모드에서 동작할 수 있다. 따라서, 보안 모듈(2500)은 외부로부터의 공격으로부터

높은 보안 수준을 요구하는 데이터를 보호할 수 있다. 예로서, 신호들(OUT31 및 OUT32)에 기초하여 획득되는 데

이터가 높은 보안 수준을 요구할 경우, 그 데이터는 보안 모듈(2500)에 저장될 수 있다.

본 명세서에서 모듈(module)은 특정 구성요소를 참조하여 설명되는 동작들을 수행할 수 있는 하드웨어를 의미하

거나, 그 동작들을 수행하기 위해 하드웨어(예컨대, 보안 모듈(2500)에 포함되는 별도의 프로세서)에 의해 실행

될 수 있는 소프트웨어를 의미하거나, 하드웨어 또는 하드웨어를 구동하기 위한 소프트웨어의 기능적 및/또는

구조적 결합을 의미할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.

통신 장치(2600)는 전자 장치(1000) 외부의 다른 전자 장치/시스템과 신호들을 교환하기 위한 다양한 구성들을

포함할 수 있다. 예로서, 통신 장치(2600)는 전자 장치(2000) 외부의 다른 전자 장치 또는 시스템과 전자 장치

(2000) 사이의 통신을 중재할 수 있다.

예로서, 통신 장치(2600)는 유선 근거리통신망(Local Area Network; LAN), Wi-fi(Wireless Fidelity)와 같은

무선 근거리 통신망 (Wireless  Local  Area  Network;  WLAN),  블루투스(Bluetooth)와 같은 무선 개인 통신망

(Wireless  Personal  Area  Network;  WPAN),  무선 USB (Wireless  Universal  Serial  Bus), Zigbee, NFC (Near

Field  Communication),  RFID  (Radio-frequency  identification),  PLC(Power  Line  communication),  또는 3G

(3rd  Generation),  4G  (4th  Generation),  LTE  (Long  Term  Evolution)  등  이동  통신망(mobile  cellular

network)에 접속 가능한 모뎀 통신 인터페이스 등을 포함할 수 있다. 블루투스 인터페이스는 BLE(Bluetooth Low

Energy)를 지원할 수 있다.

또는, 통신 장치(2600)는 인체를 매질로서 수행되는 통신을 중재할 수 있다. 예로서, 통신 장치(2600)는 인체

통신을 수행하도록 구성되는 도 1의 송신기(1100) 및 수신기(1200)를 포함할 수 있다. 통신 장치(2600)는 도 2

내지 도 10을 참조하여 설명된 동작들을 수행할 수 있다. 따라서, 통신 장치(2600)는, 적은 노이즈를 포함하고

전자 장치(2000)의 외부로부터 획득되는 정보를 포함하는 신호들을 출력할 수 있다.

전력 관리기(2700)는 전자 장치(2000)의 구성요소들로 전력을 공급할 수 있다. 예로서, 전력 관리기(2700)는 배

터리 및/또는 외부 전원으로부터 수신되는 전력을 적절하게 변환할 수 있고, 변환된 전력을 전자 장치(2000)의

구성요소들로 전달할 수 있다.

버스(2800)는 전자 장치(2000)의 구성요소들 사이에서 통신 경로를 제공할 수 있다. 예로서, 프로세서(2100),

스토리지(2200), 메모리(2300), 사용자 인터페이스(2400), 보안 모듈(2500), 통신 장치(2600), 및 전력 관리기

(2700)는 버스(2800)를 통해 서로 데이터(예컨대, 신호들(OUT31 및 OUT32)로부터 획득되는 데이터)를 교환할 수

있다. 버스(2800)는 전자 장치(2000)에서 이용되는 다양한 유형의 통신 포맷들을 지원하도록 구성될 수 있다.

상술된 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 실시 예들이다. 본 발명은 상술된 실시 예들뿐만 아니라, 단

순하게 설계 변경되거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들 또한 포함할 것이다. 또한, 본 발명은 실시 예들을

이용하여 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 상술된 실시

예들에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들

에 의해 정해져야 할 것이다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

사용자의 접촉에 기초하여 엣지 장치와 연결된 사용자 장치에 있어서,

상기 사용자의 신체와 접촉되는 전극;

상기 엣지 장치로부터 상기 신체 및 상기 전극을 경유하여 제 1 신호를 수신하는 인체통신 모듈; 및

상기 제 1 신호로부터, 상기 엣지 장치의 식별 정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 상기 제 1 신호가 수신된 시간

정보를 획득하는 연산처리 모듈; 및

상기 식별 정보, 상기 위치 정보, 상기 버전 정보, 및 상기 시간 정보를 라이프 로그 정보의 일부로서 저장하는

메모리 모듈을 포함하고,

상기 연산처리 모듈은, 상기 인체통신 모듈이 상기 제 1 신호를 수신하기 전, 상기 메모리 모듈에 상기 식별 정

보가 저장되어 있었는지 여부를 판단하고,

상기 인체통신 모듈이 상기 제 1 신호를 수신하기 전 상기 메모리 모듈에 상기 식별 정보가 저장되어 있었던 경

우, 상기 연산처리 모듈은, 상기 인체통신 모듈이 상기 제 1 신호를 수신하기 전, 상기 메모리 모듈에 상기 버

전 정보가 저장되어 있는지 여부를 판단하고,

상기 인체통신 모듈이 상기 제 1  신호를 수신하기 전 상기 메모리 모듈에 상기 버전 정보가 저장되어 있는

경우:

상기 인체통신 모듈은, 상기 엣지 장치로부터 상기 사용자의 상기 신체 및 상기 전극을 경유하여, 상기 사용자

에 의하여 이전에 선택된 제 1 서비스 정보를 포함하는 제 2 신호를 수신하고,

상기 연산처리 모듈은 상기 제 2 신호로부터 상기 제 1 서비스 정보를 획득하고, 그리고

상기 메모리 모듈은 상기 제 1 서비스 정보를 상기 라이프 로그 정보의 다른 일부로서 저장하는 사용자 장치.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

삭제

청구항 4 

삭제

청구항 5 

사용자의 접촉에 기초하여 엣지 장치와 연결된 사용자 장치에 있어서,

상기 사용자의 신체와 접촉되는 전극;

상기 엣지 장치로부터 상기 신체 및 상기 전극을 경유하여 제 1 신호를 수신하는 인체통신 모듈;

상기 제 1 신호로부터, 상기 엣지 장치의 식별 정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 상기 제 1 신호가 수신된 시간

정보를 획득하는 연산처리 모듈; 및

상기 식별 정보, 상기 위치 정보, 상기 버전 정보, 및 상기 시간 정보를 라이프 로그 정보의 일부로서 저장하는

메모리 모듈을 포함하고,

상기 연산처리 모듈은, 상기 인체통신 모듈이 상기 제 1 신호를 수신하기 전, 상기 메모리 모듈에 상기 식별 정
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보가 저장되어 있었는지 여부를 판단하고,

상기 인체통신 모듈이 상기 제 1 신호를 수신하기 전 상기 메모리 모듈에 상기 식별 정보가 저장되어 있었던 경

우, 상기 연산처리 모듈은, 상기 인체통신 모듈이 상기 제 1 신호를 수신하기 전, 상기 메모리 모듈에 상기 버

전 정보가 저장되어 있는지 여부를 판단하고,

상기 인체통신 모듈이 상기 제 1 신호를 수신하기 전 상기 메모리 모듈에 상기 버전 정보가 저장되어 있지 않은

경우, 상기 인체통신 모듈은, 상기 엣지 장치로부터 상기 사용자의 상기 신체 및 상기 전극을 경유하여, 쿼리

정보를 포함하는 제 3 신호를 수신하는 사용자 장치.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 인체통신 모듈은, 상기 엣지 장치에 상기 전극 및 상기 사용자의 상기 신체를 경유하여, 상기 사용자에 의

해 상기 쿼리 정보에 응답하여 결정된 응답 정보를 포함하는 제 4 신호를 전송하는 사용자 장치.

청구항 7 

제 6 항에 있어서,

상기 인체통신 모듈은, 상기 엣지 장치로부터 상기 사용자의 상기 신체 및 상기 전극을 경유하여, 상기 응답 정

보에 따라 생성된 제 2 서비스 정보를 포함하는 제 5 신호를 수신하고,

상기 연산처리 모듈은 상기 제 5 신호로부터 상기 제 2 서비스 정보를 획득하고, 그리고

상기 메모리 모듈은 상기 제 2 서비스 정보를 상기 라이프 로그 정보의 다른 일부로서 저장하는 사용자 장치.

청구항 8 

사용자의 접촉에 기초하여 사용자 장치와 연결된 엣지 장치에 있어서,

상기 사용자의 신체와 접촉되는 전극;

식별 정보, 버전 정보, 및 위치 정보를 포함하는 제 1 신호를 생성하는 연산처리 모듈; 및

상기 사용자 장치에, 상기 전극 및 상기 신체를 경유하여, 상기 제 1 신호를 전송하고 그리고 상기 사용자 장치

로부터, 상기 신체 및 상기 전극을 경유하여, 상기 사용자 장치에 저장된 라이프 로그 정보를 포함하는 제 2 신

호를 수신하는 인체 통신 모듈을 포함하되,

상기 연산처리 모듈은 상기 제 2 신호에 기초하여 복수의 서비스 정보를 생성하고,

상기 연산 처리 모듈은 상기 라이프 로그 정보에 상기 식별 정보가 포함되어 있는지 여부를 판단하는 엣지

장치.

청구항 9 

삭제

청구항 10 

제 8 항에 있어서,

상기 라이프 로그 정보에 상기 식별 정보가 포함되어 있지 않는 경우, 상기 인체통신 모듈은, 상기 사용자 장치

에, 상기 전극 및 상기 사용자의 상기 신체를 경유하여, 쿼리 정보를 포함하는 제 3  신호를 전송하는 엣지

장치.

청구항 11 

제 8 항에 있어서,

상기 복수의 서비스 정보를 표시하는 디스플레이 모듈을 더 포함하는 엣지 장치.

청구항 12 
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제 11 항에 있어서,

상기 인체통신 모듈은, 상기 사용자 장치에, 상기 전극 및 상기 사용자의 상기 신체를 경유하여, 상기 복수의

서비스 정보 중 상기 사용자에 의하여 선택된 제 1 서비스 정보를 포함하는 제 3 신호를 전송하는 엣지 장치.

청구항 13 

사용자의 신체를 매질로 하여 통신하는 인체통신 시스템에 있어서,

식별 정보, 위치 정보, 및 버전 정보를 포함하는 제 1 신호를 생성하는 엣지 장치; 및

상기 사용자의 상기 신체를 경유하여 상기 제 1 신호를 수신하고, 상기 제 1 신호로부터 상기 식별 정보, 상기

위치 정보, 상기 버전 정보, 및 상기 제 1 신호가 수신된 시간 정보를 획득하고, 그리고 상기 식별 정보, 상기

위치 정보, 상기 버전 정보, 및 상기 시간 정보를 라이프 로그 정보의 일부로서 저장하는 사용자 장치를 포함하

고,

상기 사용자 장치는:

상기 라이프 로그 정보를 저장하는 메모리 모듈; 및

상기 제 1 신호가 수신되기 전, 상기 메모리 모듈에 상기 식별 정보가 저장되어 있었는지 여부를 판단하는 연산

처리 모듈을 포함하고,

상기 엣지 장치는 디스플레이 모듈을 포함하되,

상기 제 1 신호가 수신되기 전 상기 메모리 모듈에 상기 식별 정보가 저장되어 있지 않은 경우, 상기 디스플레

이 모듈은 복수의 서비스 정보를 포함하는 이미지들을 표시하는 인체통신 시스템.

청구항 14 

삭제

청구항 15 

삭제

청구항 16 

제 13 항에 있어서, 

상기 엣지 장치는 상기 복수의 서비스 정보 중 상기 사용자에 의해 선택된 제 1 서비스 정보를 포함하는 제 2

신호를 생성하는 연산처리 모듈을 더 포함하는 인체통신 시스템.

청구항 17 

사용자의 신체를 매질로 하여 통신하는 인체통신 시스템에 있어서,

식별 정보, 위치 정보, 및 버전 정보를 포함하는 제 1 신호를 생성하는 엣지 장치; 및

상기 사용자의 상기 신체를 경유하여 상기 제 1 신호를 수신하고, 상기 제 1 신호로부터 상기 식별 정보, 상기

위치 정보, 상기 버전 정보, 및 상기 제 1 신호가 수신된 시간 정보를 획득하고, 그리고 상기 식별 정보, 상기

위치 정보, 상기 버전 정보, 및 상기 시간 정보를 라이프 로그 정보의 일부로서 저장하는 사용자 장치를 포함하

고,

상기 사용자 장치는:

상기 라이프 로그 정보를 저장하는 메모리 모듈; 및

상기 제 1 신호가 수신되기 전, 상기 메모리 모듈에 상기 식별 정보가 저장되어 있었는지 여부를 판단하는 연산

처리 모듈을 포함하고,

상기 제 1 신호가 수신되기 전 상기 메모리 모듈에 상기 식별 정보가 저장되어 있는 경우:

상기 엣지 장치는 상기 사용자 장치에 상기 사용자의 상기 신체를 경유하여 쿼리 정보를 포함하는 제 3 신호를
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전송하고, 그리고

상기 사용자 장치는 상기 엣지 장치에 상기 신체를 경유하여 상기 쿼리 정보에 응답하여 결정된 응답 정보를 포

함하는 제 4 신호를 전송하는 인체통신 시스템.

청구항 18 

제 17 항에 있어서, 

상기 엣지 장치는 상기 사용자 장치에 상기 사용자의 상기 신체를 경유하여 상기 응답 정보에 따라 생성된 복수

의 서비스 정보를 포함하는 제 5 신호를 전송하는 인체통신 시스템.

청구항 19 

제 18 항에 있어서, 

상기 응답 정보에 따라 상기 복수의 서비스 정보를 생성하는 서버를 더 포함하는 인체통신 시스템.

청구항 20 

제 13 항 또는 제 17 항에 있어서, 

상기 라이프 로그 정보를 저장하여 관리하는 데이터베이스를 더 포함하는 인체통신 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 라이프 로그 정보를 획득하는 기술에 대한 것으로서, 좀 더 구체적으로 접촉에 기초하여 사용자의 라[0001]

이프 로그 정보를 획득하는 사용자 장치, 그것에 의해 획득된 라이프 로그 정보에 기초하여 서비스 정보를 생성

하는 엣지 장치, 및 사용자 장치와 엣지 장치를 포함하는 인체통신 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

정보 통신 기술(Information and Communication Technology; ICT)이 급속도로 발전함에 따라 병원, 은행, 공항[0002]

뿐만 아니라 패스트푸드 상점에 이르기까지 대형 터치 패널이 장착된 키오스크(kiosk) 기반의 서비스들이 증가

하고 있다. 그로 인하여, 개인정보의 노출을 꺼리는 현대인들의 선호도는 기술적으로 반영되었으나, 서비스를

이용하는  데  있어서의  복잡성은  증가하였다.  따라서,  사용자에게  쉽고  단순한  UI/UX(user  interface/user

experience)가 제공될 수 있도록 변화가 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상술한 기술적 과제를 해결하기 위한 것으로, 본 발명은 접촉에 기초하여 사용자의 라이프 로그 정보[0003]

를 획득하는 사용자 장치,  그것에 의해 획득된 라이프 로그 정보에 기초하여 서비스 정보를 생성하는 엣지

장치, 및 사용자 장치와 엣지 장치를 포함하는 인체통신 시스템을 제공할 수 있다.

과제의 해결 수단

본 발명에 따라 사용자의 접촉에 기초하여 엣지 장치와 연결된 사용자 장치는, 사용자의 신체와 접촉되는 전극,[0004]

엣지 장치로부터 신체 및 전극을 경유하여 제 1 신호를 수신하는 인체통신 모듈, 및 제 1 신호로부터, 엣지 장

치의 식별 정보, 위치 정보, 및 버전 정보, 및 제 1 신호가 수신된 시간 정보를 획득하는 연산처리 모듈, 및 식

별 정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 시간 정보를 라이프 로그 정보의 일부로서 저장하는 메모리 모듈을 포함할

수 있다.

본 발명의 실시 예에 따라 사용자의 접촉에 기초하여 사용자 장치와 연결된 엣지 장치는, 사용자의 신체와 접촉[0005]

되는 전극, 식별 정보, 버전 정보, 및 위치 정보를 포함하는 제 1 신호를 생성하는 연산처리 모듈, 및 사용자

장치에, 전극 및 신체를 경유하여, 제 1 신호를 전송하고 그리고 사용자 장치로부터, 신체 및 전극을 경유하여,

사용자 장치에 저장된 라이프 로그 정보를 포함하는 제 2 신호를 수신하는 인체 통신 모듈을 포함하되, 연산처
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리 모듈은 제 2 신호에 기초하여 복수의 서비스 정보를 생성할 수 있다.

사용자의 신체를 매질로 하여 통신하는 인체통신 시스템은, 식별 정보, 위치 정보, 및 버전 정보를 포함하는 제[0006]

1  신호를 생성하는 엣지 장치, 및 사용자의 신체를 경유하여 제 1  신호를 수신하고, 제 1  신호로부터 식별

정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 제 1 신호가 수신된 시간 정보를 획득하고, 그리고 식별 정보, 위치 정보, 버

전 정보, 및 시간 정보를 라이프 로그 정보의 일부로서 저장하는 사용자 장치를 포함할 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 따른 사용자 장치는 접촉을 기반으로 하는 인체 통신 방식을 사용하여 사용자의 직관적인 접촉으로부[0007]

터 발생되는 라이프 로그 정보를 수집할 수 있다.

본 발명에 따른 엣지 장치는 수집된 사용자의 라이프 로그 정보에 기초하여 사용자에게 친숙한 맞춤형 서비스를[0008]

제공함으로써 인간 삶의 질을 향상시킬 수 있고 그리고 인간 중심의 라이프 어시스턴트(life assistant) 서비스

를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 인체통신 시스템을 도시한다.[0009]

도 2는 도 1의 사용자 장치를 예시적으로 도시하는 블록도이다.

도 3은 일 실시 예에 따라 사용자 장치와 단방향으로 통신하는 엣지 장치를 예시적으로 도시하는 블록도이다.

도 4는 도 3의 엣지 장치와 단방향으로 통신하는 사용자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다.

도 5는 일 실시 예에 따른 엣지 장치의 장치 정보를 예시적으로 도시한다.

도 6은 다른 실시 예에 따른 엣지 장치의 장치 정보를 예시적으로 도시한다.

도 7은 일 실시 예에 따라 사용자 장치와 양방향으로 통신하는 엣지 장치를 예시적으로 도시하는 블록도이다.

도 8은 도 7의 엣지 장치의 전면부를 나타내는 블록도이다. 

도 9 내지 도 11은 도 7의 엣지 장치와 양방향으로 통신하는 사용자 장치의 동작을 나타내는 순서도들이다.

도 12는 일 실시 예에 따라 도 8 및 도 9의 쿼리 정보를 예시적으로 도시한다.

도 13은 도 12의 쿼리 정보에 대한 사용자의 응답 정보를 예시적으로 도시한다.

도 14는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 인체통신 시스템을 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

아래에서는, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로, 본 발[0010]

명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재될 것이다.

이하의 도면들 또는 상세한 설명에서의 모듈들은 도면에 도시되거나 또는 상세한 설명에 기재된 구성 요소 이외[0011]

에 다른 것들과 연결될 수 있다. 모듈들 또는 구성 요소들 사이의 연결은 각각 직접적 또는 비직접적일 수

있다. 모듈들 또는 구성 요소들 사이의 연결은 각각 통신에 의한 연결이거나 또는 물리적인 접속일 수 있다.

 상세한 설명에서 사용되는 부 또는 유닛(unit), 모듈(module), 계층(layer) 등의 용어를 참조하여 설명되는 구[0012]

성 요소들은 소프트웨어, 또는 하드웨어, 또는 그것들의 조합의 형태로 구현될 수 있다. 예시적으로, 소프트웨

어는 기계 코드, 펌웨어, 임베디드 코드, 및 어플리케이션 소프트웨어일 수 있다. 예를 들어, 하드웨어는 전기

회로, 전자 회로, 프로세서, 컴퓨터, 집적 회로 코어들, 압력 센서, 관성 센서, 멤즈(Micro Electro Mechanical

System; MEMS), 수동 소자, 또는 그것들의 조합을 포함할 수 있다.

도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 인체통신 시스템을 도시한다. 인체통신 시스템(1)은 사용자의 신체(10)를[0013]

매질로 하여 통신하는 시스템일 수 있다. 인체통신 시스템(1)은 사용자 장치(100)와 엣지 장치(200)를 포함할

수 있다. 사용자 장치(100)는 사용자의 신체(10)와 접촉되는 전극(110)을 포함할 수 있다. 엣지 장치(200)는 사

용자의 신체(10)와 접촉되는 전극(210)을 포함할 수 있다. 

사용자 장치(100)는 인체통신을 이용하여 엣지 장치(200)와 통신할 수 있다. 사용자 장치(100)는 전극들(110,[0014]
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210) 및 사용자의 신체(10)를 경유하여 엣지 장치(200)와 통신할 수 있다. 사용자 장치(100)는 엣지 장치(200)

로부터 수신된 신호에 기초하여 사용자에게 정보를 제공할 수 있다.

인체통신은 전도성을 갖는 인체를 통신 채널로 이용하여 데이터를 전송하는 기술이다. 인체통신에 의하여, 인체[0015]

에 근접한 다양한 정보 기기들은 인체를 통해서 통신할 수 있다. 인체통신 기술은 용량형 커플링(capacitive

coupling) 방식과 갈바닉 커플링(galvanic coupling) 방식을 포함할 수 있다. 갈바닉 커플링 방식은 인체에 접

촉된 한 쌍의 신호 전극 및 접지 전극을 통해 신호를 전송하는 방식이다. 갈바닉 커플링 방식은 비교적 짧은 거

리만큼 떨어진 장소까지 안정적으로 신호를 전송하기에 적합한 방식이다. 용량형 커플링 방식은 접지 전극은 개

방(open) 상태로 유지하고 인체에 신호 전극만을 접촉함으로써 신호를 전송하는 방식이다. 용량형 커플링 방식

은 별도의 가상 접지 면(virtual ground plane)을 필요로 한다. 용량형 커플링 방식에 의하면, 신호는 비교적

먼 거리만큼 떨어진 장소까지 전송될 수 있다.

사용자 장치(100)는 사용자의 인체(10)를 통해 엣지 장치(200)와 통신하는 예시적인 구성 및 동작들에 설명될[0016]

것이나, 사용자 장치(100)는 다양한 매질들을 통해 엣지 장치(200)와 통신할 수 있음이 이해될 것이다. 예로서,

인체 통신을 위한 매질은 동식물과 같은 다양한 생체들로 변경 및 수정될 수 있다.

사용자 장치(100)는 라이프 로그(life log) 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 라이프 로그는 문자 그대로 개인의[0017]

일상생활에 대한 기록뿐만 아니라, 테크놀로지에 기반하여 개인들이 만들어내는 의식적, 무의식적 일상생활의

기록까지 광범위하게 포함한다. 즉, 라이프 로그 정보는 일상생활에서 사용자로부터 발생되는 이벤트, 위치, 사

진, 동영상, 운동, 건강, 수면, SNS 정보 등 사용자의 생활 속 경험들의 기록을 의미한다. 대량으로 생산되는

라이프 로그 정보는 정확도가 떨어지는 정보를 필터링 하기 위한 적절한 관리가 필요하다.

한편, 접촉(touch)은 사용자의 관심이나 의도를 나타내는 행동으로서, 접촉에 기초하여 사용자 장치(100)에 의[0018]

해 라이프 로그 정보를 획득하는 것은 일상생활에서 사용자와 접촉된 대상에 대한 식별이나 사용 관련 정보를

수집할 수 있는 가장 좋은 방법이다. 예를 들어, 사용자가 가전 제품 등과 같은 사물을 사용하는 경우, 사용자

는 사물과 접촉할 수 있다. 사용자 장치(100)는 사용자가 사물과 접촉하는 직관적인 행동으로부터 접촉-기반

(touch-based) 인체통신을 통하여 물체의 사용 여부, 사용 횟수, 사용 시간, 사용자가 사물의 위치까지 움직인

거리, 경로, 및 사용자의 활동량 등에 대한 정보 수집이 가능하다. RFID(Radio-Frequency Identification)나

NFC(Near Field Communication) 방식 같은 무선 통신은 태그와 수신기를 의도적으로 밀착시키는 동작이 필요한

반면, 인체통신 방식은 자연스런 일상 활동에서 사용자의 의도를 반영한 정확한 데이터 수집을 가능하게 한다.

사용자  장치(100)는  스마트  폰,  스마트  워치,  웨어러블(Wearable)  디바이스,  개인용  컴퓨터(Personal[0019]

Computer, PC), 워크스테이션(Workstation), 노트북 컴퓨터 PDA, 및 무전기 등과 같은 휴대용 단말일 수 있다.

사용자 장치(100)의 상세한 구성은 도 2에서 좀더 구체적으로 설명될 것이다.

엣지 장치(200)는 인체통신을 이용하여 사용자 장치(100)에 서비스 정보를 제공할 수 있다. 엣지 장치(200)는[0020]

전극들(110, 210) 및 사용자의 신체(10)를 경유하여 사용자 장치(100)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에서, 엣지

장치(200)는 장치 정보를 오직 제공하는 단방향 통신 장치일 수 있다. 이 경우, 엣지 장치(200)는 사용자 장치

(100)로부터 신호 및 정보를 수신하지 않는다. 여기서, 장치 정보는 엣지 장치(200)의 식별 정보, 버전 정보,

및 위치 정보 등을 포함할 수 있다. 식별 정보는 엣지 장치(200)를 다른 엣지 장치들과 구분하는 고유한 정보일

수 있다. 버전 정보는 엣지 장치(200)의 동작 성능, 서비스 정보 등이 과거에 비하여 갱신되었는지를 나타내는

정보일 수 있다. 위치 정보는 엣지 장치(200)가 위치하는 장소를 나타내는 정보일 수 있다. 장치 정보는 식별

정보, 버전 정보, 및 위치 정보뿐만 아니라, 더 다양한 정보(예컨대, 도 5 및 도 6의 그룹 ID)를 포함할 수 있

다. 엣지 장치(200)의 장치 정보는 도 5 및 도 6에서 실시 예들과 함께 좀 더 구체적으로 설명될 것이다. 엣지

장치(200)가 단방향 통신 장치인 실시 예는 도 3 및 도 4에서 좀 더 구체적으로 설명될 것이다. 

다른 실시 예에서, 엣지 장치(200)는 장치 정보 및 쿼리(query) 정보를 사용자 장치(100)에 제공하고 그리고 사[0021]

용자의 응답 정보를 수신하는 양방향 통신 장치일 수 있다. 여기서, 쿼리 정보는 사용자에게 추천하기 위한 서

비스 정보를 분석하는 데 이용되는 질문(query)를 포함할 수 있다. 응답 정보는 질문에 대한 사용자의 응답을

포함하는 정보를 지칭할 수 있다. 엣지 장치(200)는 응답 정보에 기초하여 복수의 서비스를 생성하거나 복수의

서비스 정보 중 적어도 하나의 서비스 정보를 사용자 장치(100)에 제공할 수 있다. 쿼리 정보 및 엣지 정보는

도 12 및 도 13에서 실시 예와 함께 좀 더 구체적으로 설명될 것이다. 엣지 장치(200)가 양방향 통신 장치인 실

시 예는 도 7 및 도 13에서 좀 더 구체적으로 설명될 것이다.

엣지 장치(200)는 키오스크(kiosk), 위치-고정형(location-fixed), 벽면 부착(wall mount)  등과 같은 다양한[0022]
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형태로 구현될 수 있다. 엣지 장치(200)의 상세한 구성은 도 3 및 도 7에서 좀더 구체적으로 설명될 것이다.

도 2는 도 1의 사용자 장치를 예시적으로 도시하는 블록도이다. 도 2는 도 1을 참조하여 설명될 것이다. 사용자[0023]

장치(100)는 전극(110), 인체통신 모듈(120), 연산처리 모듈(130), 메모리 모듈(140), 음성 모듈(150), 디스플

레이 모듈(160), 전원 공급 모듈(170), 및 제어 모듈(180)을 포함할 수 있다.

인체통신 모듈(120)은 전극(110)과 직접적으로 연결될 수 있다. 인체통신 모듈(120)은 전극(110) 및 사용자의[0024]

신체(10)를 경유하여 엣지 장치(200)로 신호를 전송하고 그리고 엣지 장치(200)로부터 신호를 수신할 수 있다.

인체통신 모듈(120)은 도 1에서 설명된 용량형 방식 및 갈바닉 방식 중 적어도 하나에 따라 동작할 수 있다.

연산처리 모듈(130)은 정보 및 데이터를 처리할 수 있다. 하나의 프로세서 코어(Single Core)를 포함하거나, 복[0025]

수의 프로세서 코어(Multi-Core)(예컨대, 듀얼 코어(Dual-Core), 쿼드 코어(Quad-Core), 헥사 코어(Hexa-Core)

등의 멀티 코어(Multi-Core))를 포함할 수 있다. 예로서, 연산처리 모듈(130)은 하나 이상의 프로세서 코어들을

포함하는 전용 회로(예컨대, FPGA(Field Programmable Gate Arrays), ASICs(Application Specific Integrated

Circuits) 등) 또는 SoC(System on Chip)를 포함할 수 있다. 예로서 연산처리 모듈(130)은 내부 또는 외부에

위치한 캐시 메모리(Cache Memory)를 더 포함할 수 있다.

메모리  모듈(140)은  정보  및  데이터를  저장할  수  있다.  메모리  모듈(140)은  SRAM(Static  Random  Access[0026]

Memory),  DRAM(Dynamic  RAM),  SDRAM(Synchronous  DRAM)  등과 같은 휘발성 메모리,  및/또는 플래시 메모리,

PRAM(Phase-change RAM), MRAM(Magneto-resistive RAM), ReRAM(Resistive RAM), FRAM(Ferro-electric RAM) 등

과  같은  불휘발성  메모리를 포함할 수  있다.  또는,  메모리 모듈(140)은 HDD(Hard  Disk  Drive),  SSD(Solid

State Drive), SD(Secure Digital) 카드 등과 같은 착탈식 메모리, 및/또는 eMMC(Embedded Multimedia Card)

등과 같은 내장(Embedded) 메모리를 포함할 수 있다.

음성 모듈(150)은 소리를 출력할 수 있고 그리고 소리를 전기적 신호로 변환함으로써 수신할 수 있다. 음성 모[0027]

듈(150)은 연산처리 모듈(130)로부터 제공된 정보를 포함하는 소리를 출력할 수 있고 그리고 소리로부터 변환된

전기적 신호를 연산처리 모듈(130)에 제공할 수 있다. 음성 모듈(150)은 스피커 및 마이크를 포함하는 다양한

형태로 구현될 수 있다.

디스플레이 모듈(160)은 이미지 및 영상 중 적어도 하나를 출력할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은 연산처리[0028]

모듈(130)로부터 제공된 정보를 포함하는 이미지 및 영상 중 적어도 하나를 출력할 수 있다. 또한, 디스플레이

모듈(160)은 압전 방식 및 정전 방식을 포함하는 터치 기반(touch-based) 입력 장치를 포함할 수도 있다. 즉,

디스플레이 모듈(160)은 이미지 및 영상을 제공함과 동시에 사용자로부터 정보를 수신할 수도 있다. 디스플레이

모듈(160)은  TFT-LCD(thin  film  transistor-liquid  crystal  display),  LED(light  emitting  diode)  패널,

OLED(organic LED) 패널, 또는 AMOLED(active-matrix OLED) 패널 등으로 구현될 수 있다.

전원 공급 모듈(170)은 사용자 장치(100) 내의 각 구성들에 전원을 공급할 수 있다. 전원 공급 모듈(170)은 내[0029]

장형 배터리, 휴대용 배터리, 또는 외부로부터 전원을 공급받는 장치 등과 같은 다양한 전원 장치들로 구현될

수 있다.

제어 모듈(180)은 인체통신 모듈(120), 연산처리 모듈(130), 메모리 모듈(140), 음성 모듈(150), 디스플레이 모[0030]

듈(160), 및 전원 공급 모듈(170) 각각과 연결될 수 있다. 제어 모듈(180)은 사용자 장치(100) 내의 각 구성들

사이에서 신호들, 정보들, 및 데이터를 전달할 수 있다. 제어 모듈(180)은 전용 회로를 포함하여 구현되거나,

또는 SoC로 구현될 수 있다. 예로서, 제어 모듈(180)은 범용 프로세서, 전용 프로세서, 또는 어플리케이션 프로

세서(Application Processor)를 포함할 수 있다. 제어 모듈(180)은 프로세서 그 자체이거나, 프로세서를 포함하

는 전자 장치 또는 시스템일 수 있다.

도 1에서 사용자 장치(100)의 구성들은 하나의 예시로서, 사용자 장치(100)는 반드시 이에 한정되는 것은 아니[0031]

다. 즉, 도 1의 각 구성들 이외에 사용자 장치(100)에 다른 구성이 추가되거나 도 1의 각 구성들 중 적어도 하

나가 포함되지 않을 수도 있다.

도 3은 일 실시 예에 따라 사용자 장치와 단방향으로 통신하는 엣지 장치를 예시적으로 도시하는 블록도이다.[0032]

엣지 장치(300)는 전극(310),  인체통신 모듈(320),  음성 모듈(330),  디스플레이 모듈(340),  전원 공급 모듈

(350), 및 제어 모듈(360)을 포함할 수 있다. 엣지 장치(300)는 도 1의 엣지 장치(100)일 수 있다.

전극(310), 인체통신 모듈(320), 음성 모듈(330), 디스플레이 모듈(340), 전원 공급 모듈(350), 및 제어 모듈[0033]

(360)은 각각 도 2의 사용자 장치(100) 내의 전극(110), 인체통신 모듈(120), 음성 모듈(150), 디스플레이 모듈
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(160), 전원 공급 모듈(170), 및 제어 모듈(180)과 실질적으로 동일하거나 유사한 구조를 가질 수 있고 그리고

동일한 원리에 의하여 구현될 수 있다.

엣지 장치(300)는 사용자 장치(100)와 단방향으로 통신할 수 있다 엣지 장치(300)는 사용자가 엣지 장치(300)에[0034]

접촉하는 경우, 인체통신을 이용하여 사용자 장치(100)에 식별 정보, 버전 정보, 위치 정보를 포함하는 장치 정

보를 제공할 수 있다. 다만, 엣지 장치(300)는 사용자 장치(100)로부터 신호, 정보, 및 데이터를 수신하지 않을

수 있다. 도 3의 엣지 장치(300)와 통신하는 사용자 장치(100)의 동작은 도 4에서 좀 더 구체적으로 설명될 것

이다.

도 3에서 엣지 장치(300)의 구성들은 하나의 예시로서, 엣지 장치(300)는 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.[0035]

즉, 도 3의 각 구성들 이외에 엣지 장치(300)에 다른 구성이 추가되거나 도 3의 각 구성들 중 적어도 하나가 포

함되지 않을 수도 있다.

도 4는 도 3의 엣지 장치와 단방향으로 통신하는 사용자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다. 도 1 내지 도 3을[0036]

참조하여 설명될 것이다.

S110 단계에서, 사용자는 사용자 장치(100)의 전극(110)에 접촉함과 동시에 엣지 장치(300)의 전극(310)을 접촉[0037]

할 수 있다. 엣지 장치(300)는 사용자 장치(100)에 전극들(110, 310) 및 사용자의 신체(10)를 경유하여 엣지 장

치(300)의 식별 정보, 버전 정보, 및 위치 정보를 포함하는 신호를 전송할 수 있다. 사용자 장치(100)의 인체통

신 모듈(120)은 엣지 장치(300)로부터 사용자의 신체(10) 및 전극들(110, 310)을 경유하여 엣지 장치(300)의 식

별 정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 시간 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다.

S120 단계에서, 연산처리 모듈(130)은, 식별 정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 시간 정보를 포함하는 신호가 수[0038]

신되기 전, 메모리 모듈(140)에 엣지 장치(300)의 식별 정보가 저장되어 있는지 여부를 판단할 수 있다. 식별

정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 시간 정보를 포함하는 신호가 수신되기 전 메모리 모듈(140)에 엣지 장치(30

0)의 식별 정보가 저장되어 있지 않은 경우, S130 단계가 진행될 수 있다. 식별 정보, 위치 정보, 버전 정보,

및 시간 정보를 포함하는 신호가 수신되기 전 메모리 모듈(140)에 엣지 장치(300)의 식별 정보가 저장되어 있는

경우, S140 단계가 진행될 수 있다. 

S130 단계에서, 사용자 장치(100)는 사용자에게 엣지 장치(300)가 새로운 것임을 알릴 수 있다. 이 경우, 사용[0039]

자 장치(100)는 음성 모듈(150) 및 디스플레이 모듈(160) 중 적어도 하나를 이용할 수 있다. 사용자 장치(100)

가 음성 모듈(150)을 이용하는 경우, 음성 모듈(150)로부터 엣지 장치(300)가 새로운 것임을 알리는 소리가 출

력될 수 있다. 사용자 장치(100)가 디스플레이 모듈(160)을 이용하는 경우, 디스플레이 모듈(160)은 엣지 장치

(300)가 새로운 것임을 알리는 이미지 또는 영상을 출력할 수 있다.

S140 단계에서, 사용자 장치(100)는 사용자에게 엣지 장치(300)의 식별 정보가 이미 메모리 모듈(140)에 저장되[0040]

어 있음을 알릴 수 있다. 이 경우, 사용자 장치(100)는 음성 모듈(150) 및 디스플레이 모듈(160) 중 적어도 하

나를 이용할 수 있다. 사용자 장치(100)가 음성 모듈(150)을 이용하는 경우, 음성 모듈(150)로부터 엣지 장치

(300)의 식별 정보가 이미 메모리 모듈(140)에 저장되어 있음을 알리는 소리가 출력될 수 있다. 사용자 장치

(100)가 디스플레이 모듈(150)을 이용하는 경우, 디스플레이 모듈(150)은 엣지 장치(300)의 식별 정보가 이미

메모리 모듈(140)에 저장되어 있음을 알리는 이미지 또는 영상을 출력할 수 있다.

S150 단계에서, 메모리 모듈(140)은 엣지 장치(300)의 식별 정보, 버전 정보, 위치 정보, 및 시간 정보를 라이[0041]

프 로그 정보의 일부로서 저장할 수 있다.

도 5는 일 실시 예에 따른 엣지 장치의 장치 정보를 예시적으로 도시한다. 도 5는 도 1 내지 도 4를 참조하여[0042]

설명될 것이다. 도 5에서, 일 실시 예에 따라 엣지 장치(300)는 A 기차역에 설치된 것으로 가정된다. 엣지 장치

(300)의 장치 정보는 그룹 ID, 식별 정보, 버전 정보, 위치 정보, 출구 정보 등을 포함할 수 있다. 

그룹 ID는 엣지 장치(300)가 속한 그룹을 나타낼 수 있다. 그룹 ID는 엣지 장치(300)가 기차역에 설치된 장치[0043]

(기차역 단말)임을 나타낼 수 있다. 엣지 장치(300)와 동일한 그룹 ID를 가지는 적어도 하나의 엣지 장치가 더

존재할 수도 있다. A 기차역과 구별되는 B 기차역에 설치된 임의의 엣지 장치도 엣지 장치(300)와 동일한 그룹

ID를 가질 수 있다.

식별 정보는 엣지 장치(300)를 A 기차역에 설치된 다른 엣지 장치들 또는 다른 기차역들에 설치된 다른 엣지 장[0044]

치들과 구분하는 고유한 정보일 수 있다. 예를 들어, 엣지 장치(300)의 식별 정보는 0001이고, A 기차역에 설치

된 다른 엣지 장치의 식별 정보는 0001과 상이할 수 있다(예컨대, 0002). 사용자 장치(100)는 식별 정보에 따라
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A 기차역에 설치된 다른 엣지 장치들과 엣지 장치(300)를 구별할 수 있다.

버전 정보는 엣지 장치(300)의 동작 성능 등이 과거에 비하여 갱신되었는지를 나타내는 정보일 수 있다. 도 5에[0045]

서 엣지 장치(300)의 버전 정보는 (V1. 0. 1. A)이다. 예를 들어, 엣지 장치(300)의 성능이 개선된다면 엣지 장

치(300)의 버전 정보는 (V1. 0. 1. b), (V1. 0. 2. a), (V1. 1. 1. a), 또는 (V2. 0. 1. a)로 갱신될 수 있다.

위치 정보는 엣지 장치(300)가 A 역에 위치함을 나타내는 정보일 수 있다. 도 5와 달리, 위치 정보는 엣지 장치[0046]

(300)가 A 역 내의 특정 장소에 위치함을 나타낼 수도 있다. 예를 들어, 위치 정보는 엣지 장치(300)가 A 역 내

화장실 앞에 위치함을 나타낼 수도 있다.

출구 정보는 A 기차역의 복수의 출구들에 대한 정보이다. 사용자 장치(100)는 도 5의 장치 정보를 포함하는 신[0047]

호를 수신하고 그리고 장치 정보의 출구 정보에 기초하여 A 기차역의 복수의 출구들에 대한 정보를 사용자에게

제공할 수 있다.

도 6은 다른 실시 예에 따른 엣지 장치의 장치 정보를 예시적으로 도시한다. 도 6은 도 1 내지 도 5를 참조하여[0048]

설명될 것이다. 도 6에서, 다른 실시 예에 따라 엣지 장치(300)는 00 병원 내의 A 패스트푸드 레스토랑에 설치

된 것으로 가정된다. 엣지 장치(300)의 장치 정보는 그룹 ID, 식별 정보, 버전 정보, 위치 정보 등을 포함할 수

있다.

그룹 ID는 엣지 장치(300)가 패스트푸드 회사 A의 레스토랑에 설치된 장치임을 나타낼 수 있다. 00 병원 내의 A[0049]

패스트푸드 레스토랑과 구별되는 XX 병원 내의 A 패스트푸드 레스토랑에 설치된 임의의 엣지 장치도 엣지 장치

(300)와 동일한 그룹 ID를 가질 수 있다. 다만, 도 5의 실시 예에 따른 그룹 ID와 도 6의 실시 예에 따른 그룹

ID는 상이하므로 각 장치 정보에 따라 사용자 장치(100)는 양 그룹들이 상이함을 판단할 수 있다.

식별 정보는 엣지 장치(300)를 00 병원 내의 A 패스트푸드 레스토랑에 설치된 다른 엣지 장치들 또는 다른 레스[0050]

토랑들에 설치된 다른 엣지 장치들과 구분하는 고유한 정보일 수 있다. 사용자 장치(100)는 식별 정보에 따라

00 병원 내의 A 패스트푸드 레스토랑에 설치된 다른 엣지 장치들과 엣지 장치(300)를 구별할 수 있다.

도 6에서, 버전 정보는 (V2. 0. 1. A)이다. 사용자 장치(100)는 장치 정보의 버전 정보로부터 엣지 장치(300)가[0051]

갱신되었음을 판단할 수 있다.

위치 정보는 엣지 장치(300)가 00 병원에 위치함을 나타내는 정보일 수 있다. 사용자 장치(100)가 도 5의 실시[0052]

예에 따른 장치 정보의 위치 정보 및 도 6의 실시 예에 따른 장치 정보의 위치 정보를 라이프 로그 정보로서 저

장하고 있는 경우, 사용자 장치(100)는 라이프 로그 정보에 기초하여 사용자가 움직인 경로에 대한 정보를 생성

할 수 있다.

도 7은 일 실시 예에 따라 사용자 장치와 양방향으로 통신하는 엣지 장치를 예시적으로 도시하는 블록도이다.[0053]

엣지 장치(400)는 전극(410), 인체통신 모듈(420), 연산처리 모듈(430), 메모리 모듈(440), 음성 모듈(450),

디스플레이 모듈(460), 전원 공급 모듈(470), 및 제어 모듈(480)을 포함할 수 있다. 엣지 장치(400)는 도 1의

엣지 장치(100)일 수 있다.

전극(410),  인체통신 모듈(420),  연산처리 모듈(430),  메모리 모듈(440),  음성 모듈(450),  디스플레이 모듈[0054]

(460), 전원 공급 모듈(470), 및 제어 모듈(480)은 각각 도 2의 사용자 장치(100) 내의 전극(110), 인체통신 모

듈(120),  연산처리  모듈(130),  메모리  모듈(140),  음성  모듈(150),  디스플레이 모듈(160),  전원  공급  모듈

(170), 및 제어 모듈(180)과 실질적으로 동일하거나 유사한 구조를 가질 수 있고 그리고 동일한 원리에 의하여

구현될 수 있다.

엣지 장치(400)는 사용자가 전극(410)에 접촉하는 경우, 인체통신을 이용하여 사용자 장치(100)에 서비스의 제[0055]

공을 위한 간단한 질문(query)을 전송할 수 있다. 엣지 장치(400)는 사용자 장치(100)로부터 질문에 대한 응답

정보를 수신할 수 있다. 엣지 장치(400)는 사용자의 기호에 맞도록 제공되는 서비스를 정리할 수 있고 그리고

사용자에게 그 결과를 전송함으로써 사용자에게 최적화 된 맞춤형 서비스를 제공할 수 있다. 도 7의 엣지 장치

(400)와 통신하는 사용자 장치(100)의 동작은 도 9 내지 도 11에서 좀 더 구체적으로 설명될 것이다.

도 7에서 엣지 장치(400)의 구성들은 하나의 예시로서, 엣지 장치(400)는 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.[0056]

즉, 도 7의 각 구성들 이외에 엣지 장치(400)에 다른 구성이 추가되거나 도 7의 각 구성들 중 적어도 하나가 포

함되지 않을 수도 있다.

도 8은  도  7의  엣지 장치의 전면부를 나타내는 블록도이다.  도  8은  도  1,  2,  및 도 7을 참조하여 설명될[0057]
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것이다. 도 8에서, 엣지 장치(400)는 디스플레이 모듈(460)에 포함되는 제 1 및 제 2 표시부(461, 462), 인체통

신 모듈(420)과 연결되는 제 1 내지 제 3 전극들(411~413)을 포함할 수 있다. 도 8에 도시된 구성요소들 이외에

도 7의 구성요소들은 도 8에서 생략되었다.

제 1 및 제 2 표시부(461, 462)는 각각 제 1 및 제 2 서비스 정보를 포함하는 이미지들을 표시할 수 있다. 제 1[0058]

및 제 2  서비스 정보는 엣지 장치(400)에 의해 사용자 장치(100)로부터 수신된 신호에 기초하여 결정될 수

있다. 제 1 및 제 2 서비스 정보를 결정하는 방법은 도 11에서 좀 더 구체적으로 설명될 것이다.

제 1 표시부(461) 및 제 1 표시부(461)에 표시된 제 1 서비스 정보를 포함하는 제 1 이미지는 제 1 전극(411)에[0059]

대응할 수 있다. 제 2 표시부(462) 및 제 2 표시부(462)에 표시된 제 2 서비스 정보를 포함하는 제 2 이미지는

제 2 전극(412)에 대응할 수 있다. 즉, 예로서, 사용자가 제 1 서비스 정보를 의도하는 경우, 사용자는 제 1 전

극(411)에 접촉함으로써 제 1 서비스 정보를 선택할 수 있다.

제 1 내지 제 3 전극들(411~413)은 인체통신을 위한 전극들일 수 있다. 제 1 및 제 2 전극들(41, 412)은 선택[0060]

전극들(선택 1 전극, 선택 2 전극)로 지칭될 수 있다. 제 3 전극(413)은 시작/완료 전극으로 지칭될 수 있다.

사용자가 사용자 장치(100)에 접촉하는 동시에 제 3 전극(413)에 접촉하는 경우, 엣지 장치(200)는 사용자 장치

(100)에 제 3  전극(413),  사용자의 신체(10),  및 전극(110)을 경유하여 엣지 장치(200)의 식별 정보, 버전

정보, 및 위치 정보를 포함하는 제 1 신호를 전송할 수 있다. 또한, 사용자 장치(100)는 엣지 장치(200)에 제 3

전극(413), 사용자의 신체(10), 및 전극(110)을 경유하여 사용자 장치(100)에 저장된 라이프 로그 정보를 포함

하는 제 2 신호를 전송할 수 있다. 

엣지 장치(400) 내의 연산처리 모듈(430)은 제 2 신호에 기초하여 복수의 서비스 정보를 생성할 수 있다. 엣지[0061]

장치(400)는 복수의 서비스 정보 중 제 1 및 제 2 서비스 정보를 포함하는 이미지들을 각각 제 1 및 제 2 표시

부(461, 462)에 표시할 수 있다.

사용자는 제 1 및 제 2 표시부(461, 462)에 표시된 이미지들에 기초하여 제 1 전극(411) 또는 제 2 전극(412)을[0062]

선택할 수 있고 선택된 제 1 전극(411) 또는 제 2 전극(412)에 접촉할 수 있다. 엣지 장치(400)는 사용자 장치

(100)에 사용자에 의하여 접촉된 제 1 전극(411) 또는 제 2 전극(412)을 경유하여 선택된 제 1 전극(411) 또는

제 2 전극(412)에 대응하는 제 1 서비스 정보 또는 제 2 서비스 정보를 포함하는 제 3 신호를 전송할 수 있다.

제 1 및 제 2 표시부(461, 462), 및 제 1 내지 제 3 전극들(411~413)의 개수, 구성 등은 도 8과 같은 형태에[0063]

반드시 한정되는 것은 아니며, 다양한 실시 예들에 따라 변형될 수 있다.

도 9 내지 도 11은 도 7의 엣지 장치와 양방향으로 통신하는 사용자 장치의 동작을 나타내는 순서도들이다. 도[0064]

9는 사용자의 직접적인 선택에 따른 서비스 정보 또는 사용자에 의해 이전에 선택된 서비스 정보를 저장하는 사

용자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다. 도 9는 도 1, 도 2, 도 7, 및 도 8을 참조하여 설명될 것이다.

도 9를 참조하면, S210 단계에서, 사용자는 사용자 장치(100)의 전극(110)에 접촉함과 동시에 엣지 장치(400)의[0065]

전극(410)을 접촉할 수 있다. 엣지 장치(400)는 사용자 장치(100)에 전극들(110, 410) 및 사용자의 신체(10)를

경유하여 엣지 장치(400)의 식별 정보, 버전 정보, 및 위치 정보를 포함하는 신호를 전송할 수 있다. 사용자 장

치(100)의 인체통신 모듈(120)은 엣지 장치(400)로부터 사용자의 신체(10) 및 전극들(110, 410)을 경유하여 엣

지 장치(400)의 식별 정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 시간 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다.

S220 단계에서, 연산처리 모듈(130)은, 식별 정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 시간 정보를 포함하는 신호가 수[0066]

신되기 전, 메모리 모듈(140)에 엣지 장치(400)의 식별 정보가 저장되어 있는지 여부를 판단할 수 있다. 식별

정보, 위치 정보, 버전 정보, 및 시간 정보를 포함하는 신호가 수신되기 전 메모리 모듈(140)에 엣지 장치(40

0)의 식별 정보가 저장되어 있지 않은 경우, S230 단계가 진행될 수 있다. 식별 정보, 위치 정보, 버전 정보,

및 시간 정보를 포함하는 신호가 수신되기 전 메모리 모듈(140)에 엣지 장치(400)의 식별 정보가 저장되어 있는

경우, S270 단계가 진행될 수 있다.

S230 단계에서, 사용자 장치(100)는 엣지 장치(400)의 식별 정보가 저장되어 있지 않음을 엣지 장치(400)에 알[0067]

릴 수 있다. 이 경우, 사용자 장치(100)의 인체통신 모듈(120)은 전극들(110, 410) 및 사용자의 신체(10)를 경

유하여 엣지 장치(400)의 식별 정보가 저장되어 있지 않음을 알리는 신호를 엣지 장치(400)에 전송할 수 있다. 

S240 단계에서, 엣지 장치(400)는 사용자가 직접 선택 모드를 선택하였는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서, 직[0068]

접 선택 모드는 사용자가 원하는 서비스 정보를 직접적으로 선택할 수 있는 모드를 지칭할 수 있다. 엣지 장치

(400)의 음성 모듈(150)은 사용자에게 직접 선택 모드를 선택할지 여부를 질문하는 메시지를 음성으로서 출력할
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수 있다. 또는, 엣지 장치(400)의 디스플레이 모듈(160)은 사용자에게 직접 선택 모드를 선택할지 여부를 질문

하는 메세지를 이미지으로서 표시할 수 있다. 사용자가 직접 선택 모드를 선택하는 경우, S250 단계가 진행될

수 있다. 사용자가 직접 선택 모드를 선택하지 않는 경우, 도 10의 S310 단계 또는 도 11의 S410 단계가 진행될

수 있다.

S250 단계에서, 엣지 장치(400)의 디스플레이 모듈(160)은 복수의 서비스 정보를 포함하는 이미지들을 표시할[0069]

수 있다. 사용자는 복수의 서비스 정보 중 제 1 서비스 정보를 선택할 수 있다. 예로서, 도 8에서 설명된 구성

들 및 과정들에 따라, 엣지 장치(400)는 복수의 서비스 정보를 포함하는 이미지들을 표시할 수 있고 그리고 사

용자는 제 1 서비스 정보를 선택할 수 있다. 

엣지 장치(400)는 사용자에 의해 선택된 제 1 서비스 정보를 포함하는 신호를 전극들(110, 410) 및 사용자의 신[0070]

체(10)를 경유하여 사용자 장치(100)에 전송할 수 있다. 사용자 장치(100)의 인체통신 모듈(120)은 전극들(110,

410) 및 사용자의 신체(10)를 경유하여 제 1 서비스 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다.

S260 단계에서, 사용자 장치(100)는 제 1 서비스 정보를 저장할 수 있다. 구체적으로, 사용자 장치(100)의 연산[0071]

처리 모듈(130)은 제 1 서비스 정보를 포함하는 신호로부터 제 1 서비스 정보를 획득할 수 있다. 사용자 장치

(100)의 메모리 모듈(140)은 제 1 서비스 정보를 라이프 로그 정보의 일부로서 저장할 수 있다.

S270 단계에서, 연산처리 모듈(130)은, 버전 정보를 포함하는 신호가 수신되기 전, 메모리 모듈(140)에 엣지 장[0072]

치(400)의 버전 정보가 저장되어 있는지 여부를 판단할 수 있다. 즉, 연산처리 모듈(130)은 엣지 장치(400)의

현재 버전 정보가 메모리 모듈(140)에 저장된 엣지 장치(400)의 버전 정보와 동일한지 여부를 판단할 수 있다.

버전 정보를 포함하는 신호가 수신되기 전 메모리 모듈(140)에 엣지 장치(400)의 버전 정보가 저장되어 있는 경

우(엣지 장치(400)의 현재 버전 정보가 메모리 모듈(140)에 저장된 엣지 장치(400)의 버전 정보와 동일한 경

우), S280 단계가 진행될 수 있다. 버전 정보를 포함하는 신호가 수신되기 전 메모리 모듈(140)에 엣지 장치

(400)의 버전 정보가 저장되어 있지 않는 경우(엣지 장치(400)의 현재 버전 정보가 메모리 모듈(140)에 저장된

엣지 장치(400)의 버전 정보와 동일하지 않은 경우), 도 10의 S310 단계 또는 도 11의 S410 단계가 진행될 수

있다.

S280 단계에서, 엣지 장치(400)는 이전에 선택된 서비스 정보를 포함하는 신호를 전극들(110, 410) 및 사용자의[0073]

신체(10)를 경유하여 사용자 장치(100)에 전송할 수 있다. 여기서, 이전에 선택된 서비스 정보는 과거에 엣지

장치(400)와 접촉함으로써 수신된 서비스 정보를 포괄적으로 지칭할 수 있다. 예로서, 이전에 선택된 서비스 정

보는 엣지 장치(400)의 메모리 모듈(440)에 저장될 수 있다. 사용자 장치(100)의 인체통신 모듈(120)은 전극들

(110, 410) 및 사용자의 신체(10)를 경유하여 이전에 선택된 서비스 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다.

S290  단계에서, 사용자 장치(100)는 이전에 선택된 서비스 정보를 저장할 수 있다. 구체적으로, 사용자 장치[0074]

(100)의 연산처리 모듈(130)은 이전에 선택된 서비스 정보를 포함하는 신호로부터 이전에 선택된 서비스 정보를

획득할 수 있다. 사용자 장치(100)의 메모리 모듈(140)은 이전에 선택된 서비스 정보를 라이프 로그 정보의 일

부로서 저장할 수 있다.

도 10은 일 실시 예에 따라 쿼리 정보에 대한 사용자의 응답 정보에 기초하여 생성된 서비스 정보를 저장하는[0075]

사용자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다. 도 10은 도 1, 도 2, 도 7, 도 8, 및 도 9를 참조하여 설명될 것이

다.

도 10을 참조하면, S310 단계에서, 사용자 장치(100)는 전극들(110, 410) 및 사용자의 신체(10)를 경유하여 엣[0076]

지 장치(400)로부터 쿼리 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다. 쿼리 정보를 포함하는 신호는 엣지 장치

(400)의 연산처리 모듈(430)에 의하여 메모리 모듈(440)에 저장된 쿼리 정보에 기초하여 생성될 수 있다.

사용자 장치(100)에 수신된 쿼리 정보는 사용자 장치(100)의 디스플레이 모듈(160)에 이미지로서 표시되거나 사[0077]

용자 장치(100)의 음성 모듈(150)에 음성으로서 출력될 수 있다. 

S320 단계에서, 사용자 장치(100)는 쿼리 정보에 응답하여 결정된 응답 정보를 포함하는 신호를 엣지 장치(40[0078]

0)에 전송할 수 있다. 사용자는 사용자 장치(100)의 디스플레이 모듈(160)에 이미지로서 표시되거나 사용자 장

치(100)의 음성 모듈(150)에 음성으로서 출력된 쿼리 정보에 응답하여 응답 정보를 사용자 장치(100)에 제공할

수 있다. 사용자는 디스플레이 모듈(160)에 압전 방식 또는 정전 방식에 의한 입력으로서 또는 음성 모듈(150)

에 음성으로서 응답 정보를 제공할 수 있다. 사용자 장치(100)의 연산처리 모듈(130)은 응답 정보를 포함하는

신호를 생성할 수 있다. 사용자 장치(100)의 인체통신 모듈(120)은 엣지 장치(400)에 전극들(110, 410) 및 사용
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자의 신체(10)를 경유하여 응답 정보를 포함하는 신호를 전송할 수 있다. 

S330 단계에서, 엣지 장치(400)의 연산처리 모듈(430)은 응답 정보를 포함하는 신호에 기초하여 서비스 정보를[0079]

생성할 수 있다. 연산처리 모듈(430)은 응답 정보에 따라 서비스 정보 및 서비스 정보를 포함하는 신호를 생성

할 수 있다. 엣지 장치(400)의 인체통신 모듈(120)은 사용자 장치(100)에 전극들(110, 410) 및 사용자의 신체

(10)를 경유하여 서비스 정보를 포함하는 신호를 전송할 수 있다. 사용자 장치(100)의 인체통신 모듈(120)은 엣

지 장치(400)로부터 전극들(110, 410) 및 사용자의 신체(10)를 경유하여 응답 정보에 따라 생성된 서비스 정보

를 포함하는 신호를 수신할 수 있다.

S340 단계에서, 사용자 장치(100)는 응답 정보에 따라 생성된 서비스 정보를 저장할 수 있다. 구체적으로, 사용[0080]

자 장치(100)의 연산처리 모듈(130)은 응답 정보에 따라 생성된 서비스 정보를 포함하는 신호로부터 응답 정보

에 따라 생성된 서비스 정보를 획득할 수 있다. 사용자 장치(100)의 메모리 모듈(140)은 응답 정보에 따라 생성

된 서비스 정보를 라이프 로그 정보의 일부로서 저장할 수 있다.

도 11은 다른 실시 예에 따라 쿼리 정보에 대한 사용자의 응답 정보에 기초하여 생성된 복수의 서비스 정보 중[0081]

사용자에 의해 선택된 제 1 서비스 정보를 저장하는 사용자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다. 도 11은 도 1,

도 2, 도 7, 도 8, 및 도 9를 참조하여 설명될 것이다.

도 11에서, S410 단계 및 S420 단계는 각각 도 10의 S310 단계 및 S320 단계와 실질적으로 동일할 수 있다. 따[0082]

라서, S410 단계 및 S420 단계에 대한 상세한 설명은 여기서 생략될 것이다.

S430 단계에서, 엣지 장치(400)의 연산처리 모듈(430)은 응답 정보를 포함하는 신호에 기초하여 복수의 서비스[0083]

정보를 생성할 수 있다. 연산처리 모듈(430)은 응답 정보에 따라 복수의 서비스 정보를 생성할 수 있다. 엣지

장치(400)의 디스플레이 모듈(160)은 복수의 서비스 정보를 이미지로서 표시할 수 있다. 사용자는 표시된 이미

지에 기초하여 복수의 서비스 정보 중 제 1 서비스 정보를 선택할 수 있다. 여기서, 사용자의 선택 과정은 도 8

에서 설명된 선택 과정에 의해 달성될 수 있다. 엣지 장치(400)의 인체통신 모듈(120)은 사용자 장치(100)에 전

극들(110, 410) 및 사용자의 신체(10)를 경유하여 사용자에 의해 선택된 제 1 서비스 정보를 포함하는 신호를

전송할 수 있다. 사용자 장치(100)의 인체통신 모듈(120)은 엣지 장치(400)로부터 전극들(110, 410) 및 사용자

의 신체(10)를 경유하여 사용자에 의해 선택된 제 1 서비스 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다.

S440 단계에서, 사용자 장치(100)는 사용자에 의해 선택된 제 1 서비스 정보를 저장할 수 있다. 구체적으로, 사[0084]

용자 장치(100)의 연산처리 모듈(130)은 사용자에 의해 선택된 제 1 서비스 정보를 포함하는 신호로부터 사용자

에 의해 선택된 제 1 서비스 정보를 획득할 수 있다. 사용자 장치(100)의 메모리 모듈(140)은 사용자에 의해 선

택된 제 1 서비스 정보를 라이프 로그 정보의 일부로서 저장할 수 있다.

도 12는 일 실시 예에 따라 도 8 및 도 9의 쿼리 정보를 예시적으로 도시한다. 도 13은 도 12의 쿼리 정보에 대[0085]

한 사용자의 응답 정보를 예시적으로 도시한다. 도 12 및 도 13은 함께 설명될 것이다.

도 12에서, 쿼리 정보는 분류에 포함된 음식들에 대한 사용자의 선호도를 조사하는 데 사용될 수 있다. 사용자[0086]

의 선호도에 대한 조사 결과(사용자의 선택 결과)는 사용자에게 제공되는 요리(dish)에 대한 서비스 정보를 생

성하는 데 사용될 수 있다. 분류에는 육류, 우유, 땅콩, 게, 마늘 등의 음식 재료들(food ingredients)이 포함

될 수 있다. 도 12에서, 쿼리 정보는 문자로 도시되어 있으나, 사용자 장치(100) 및 엣지 장치(400) 내에서 쿼

리 정보는 이진 데이터로서 처리될 수 있음이 이해된다.

사용자 장치(160)의 디스플레이 모듈(160)은 쿼리 정보를 이미지로 변환할 수 있고 그리고 이미지를 사용자에게[0087]

표시할 수 있다. 도 12에서, 쿼리 정보는 문자를 포함하는 이미지로 도시되었으나, 사용자 장치(100)의 음성 모

듈(150)은 쿼리 정보를 소리로 변환할 수 있고 그리고 소리를 사용자에게 출력할 수 있다.

도 13에서, 사용자는 채식주의자이고, 땅콩과 갑각류에 대한 알러지가 있고, 그리고 마늘을 좋아한다고 가정된[0088]

다. 도 13의 응답 정보에 대응하는 선택 결과는 류에 포함된 음식들에 대한 사용자의 선호도에 기초할 수 있다.

사용자 장치(160)의 디스플레이 모듈(160)은 압전 방식 및 정전 방식의 접촉에 따라 사용자로부터 응답 정보를[0089]

수신할 수 있다. 예를 들어, 사용자 장치(160)의 디스플레이 모듈(160)은 사용자에게 쿼리 정보의 각 분류에 대

한 O 또는 X를 표시할 수 있고 그리고 사용자는 압전 방식 및 정전 방식의 접촉에 따라 O 또는 X를 선택할 수

있다. 또는, 사용자 장치(100)의 음성 모듈(150)은 사용자로부터 소리를 녹음(record)함으로써 응답 정보를 수

신할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 음성 모듈(150)에 쿼리 정보의 각 분류에 대한 YES 또는 NO를 소리로서 전

달함으로써 쿼리 정보의 각 분류에 대한 O 또는 X를 선택할 수 있다. 
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엣지 장치(400)의 연산처리 모듈(430)은 도 13에 도시된 사용자의 응답 정보에 기초하여 요리에 대한 복수의 서[0090]

비스 정보를 생성할 수 있고 그리고 엣지 장치(400)의 디스플레이 모듈(460)은 사용자에 의해 선택될 수 있도록

요리에 대한 복수의 서비스 정보를 표시할 수 있다. 사용자에 의한 선택 과정은 도 8에서 전술된 설명에 기초하

여 달성될 수 있다.

도 14는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 인체통신 시스템을 도시한다. 도 14는 도 1 및 도 2를 참조하여 설명될[0091]

것이다. 인체통신 시스템(2)은 도 1의 인체통신 시스템(1)과 실질적으로 동일한 원리에 의하여 동작할 수 있다.

즉, 인체통시 시스템(2)은 사용자의 신체(10)를 매질로 하여 통신하는 시스템일 수 있다. 인체통신 시스템(2)은

사용자 장치(100), 엣지 장치(200), 데이터베이스(500), 및 서버(600)를 포함할 수 있다.

데이터베이스(500)는 사용자 장치(100)와 유선 또는 무선으로 통신할 수 있다. 데이터베이스(500)는 사용자 장[0092]

치(100)로부터 수신된 정보 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 데이터베이스(500)는 저장된 정보 및 데이터를

사용자 장치(100)에 전송할 수 있다. 데이터베이스(500)는 사용자 장치(100)에 의해 엣지 장치(200)로부터 수신

된 정보 및 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 데이터베이스(500)는 엣지 장치(200)의 식별 정보, 버전

정보, 위치 정보, 및 엣지 장치(200)로부터 신호가 수신된 시간 정보를 저장할 수 있다. 이 경우, 데이터 베이

스(500)는 수신된 정보 및 데이터를 사용자의 라이프 로그 정보로서 저장할 수 있다. 데이터 베이스(500)는 라

이프 로그 정보를 저장하여 관리할 수 있다.

도 14에 도시된 바와 달리, 데이터베이스(500)는 사용자 장치(100)에 포함될 수도 있다. 이 경우, 데이터베이스[0093]

(500)는 도 2의 사용 장치(100) 내의 제어 모듈(180)와 연결될 수 있다. 데이터베이스(500)는 사용자 장치(100)

내의 각 구성들로부터 정보 및 데이터를 수신할 수 있고 그리고 수신된 정보 및 데이터를 저장할 수 있다. 데이

터베이스(500)와 사용자 장치(100) 간의 연동 방식은 다양하게 구현될 수 있으며, 본 발명에서 특정적으로 한정

되지 않는다.

서버(600)는 엣지 장치(200)와 유선 또는 무선으로 통신할 수 있다. 서버(600)는 엣지 장치(200)로부터 수신된[0094]

정보 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 서버(600)는 저장된 정보 및 데이터를 엣지 장치(200)에 전송할 수 있

다. 서버(600)는 엣지 장치(200)의 식별 정보, 버전 정보, 및 위치 정보를 저장할 수 있고 그리고 쿼리 정보 및

서비스 정보를 저장할 수 있다. 서버(600)는 각 정보의 갱신을 위하여 새로운 정보를 획득하거나 생성할 수 있

고 그리고 새로운 정보를 엣지 장치(200)에 전송할 수 있다.

서버(600)는 쿼리 정보에 응답하여 사용자에 의하여 결정된 응답 정보를 엣지 장치(200)로부터 수신할 수 있다.[0095]

이 경우, 서버(600)는 응답 정보를 분석할 수 있고 그리고 분석 결과에 기초하여 복수의 서비스 정보를 생성하

거나 외부로부터 획득할 수 있다. 즉, 서버(600)는 응답 정보에 따라 복수의 서비스 정보를 생성할 수 있다. 또

는, 서버(600)는 응답 정보에 기초하여 복수의 서비스 정보 중 적어도 하나의 서비스 정보를 선택할 수 있고 그

리고 선택된 적어도 하나의 서비스 정보를 엣지 장치(200)에 전송할 수 있다. 서버(600)와 엣지 장치(200) 간의

연동 방식은 다양하게 구현될 수 있으며, 본 발명에서 특정적으로 한정되지 않는다.

위에서 설명한 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 예들이다. 본 발명에는 위에서 설명한 실시 예들뿐만[0096]

아니라, 단순하게 설계 변경하거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들도 포함될 것이다. 또한, 본 발명에는 상

술한 실시 예들을 이용하여 앞으로 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다.
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하이브리드 통신 장치, 그의 동작 방법, 및 그를 포함하는 통신 시스템이 제공된다. 하이브리드 통신 장치는 제

1 통신 신호를 수신하는 안테나 및 제 2 통신 신호를 수신하는 전극을 포함하는 접촉부; 제 1 스위치 및 제 2 스

위치를 포함하고, 그리고 전극의 커패시턴스의 변화에 기반하여 제 1 스위치 및 제 2 스위치를 제어하는 스위치

제어부; 및 제 1 통신 신호 및 제 2 통신 신호 중 적어도 하나를 제 1 스위치를 경유하여 접촉부로부터 수신하고

그리고 수신된 신호를 처리하는 신호 처리부를 포함하되, 제 1 스위치는 접촉부와 연결되고, 그리고 신호 처리부

는 제 1 스위치와 연결된다.

대 표 도
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(52) CPC특허분류

     H04B 5/0012 (2013.01)

     H04B 5/0056 (2013.01)

     H04B 5/02 (2013.01)
(72) 발명자

박형일

대전광역시 유성구 전민동 엑스포로 448 엑스포아
파트 404-1003

이재진

대전시 유성구 배울2로 6 한화꿈에그린 107동 150
4호

김혁

대전광역시 서구 갈마동 신갈마로 66-17 104동 70
3호

박경환

대전광역시 유성구 어은동 어은로 57

박미정

세종특별자치시 새롬중앙로 89 705동 2505호

변경진

대전광역시 서구 둔산3동 둔산로 223청솔아파트 7
동 1003호

오광일

대전광역시 서구 월평동로 45  106동 1003호 (월평
동,진달래아파트)

임인기

대전광역시 유성구 은구비남로 34 814동 1301호
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

제 1 통신 신호를 수신하는 안테나 및 제 2 통신 신호를 수신하는 전극을 포함하는 접촉부;

제 1 스위치 및 제 2 스위치를 포함하고, 그리고 상기 전극의 커패시턴스의 변화에 기반하여 상기 제 1 스위치

및 상기 제 2 스위치를 제어하는 스위치 제어부; 및

상기 제 1 통신 신호 및 상기 제 2 통신 신호 중 적어도 하나를 상기 제 1 스위치를 경유하여 상기 접촉부로부

터 수신하고 그리고 상기 수신된 신호를 처리하는 신호 처리부를 포함하되,

상기 제 1  스위치는 상기 접촉부와 연결되고, 그리고 상기 신호 처리부는 상기 제 1  스위치와 연결된 전자

장치.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 통신 신호는 NFC(Near Field Communication) 신호를 포함하는 전자 장치.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 스위치의 일 단 및 상기 제 2 스위치의 일 단은 상기 안테나에 연결되고, 그리고 상기 제 1 스위치의

다른 단 및 상기 제 2 스위치의 다른 단은 상기 전극에 연결되는 전자 장치.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 신호 처리부는 인체 통신 신호 처리부 및 무선 통신 신호 처리부를 포함하되,

상기 제 1 스위치의 일 단은 상기 인체 통신 신호 처리부에 연결되고, 그리고 상기 제 1 스위치의 타 단은 상기

무선 통신 신호 처리부에 연결되는 전자 장치.

청구항 5 

제 1 항에 있어서, 

상기 신호 처리부는 인체통신 신호 처리부 및 무선통신 신호 처리부를 포함하고, 그리고 

상기 스위치 제어부는 상기 전극의 상기 커패시턴스의 변화량이 임계값 이상인지 판단하는 접촉 감지 센서를 더

포함하는 전자 장치.

청구항 6 

제 5 항에 있어서, 

상기 접촉 감지 센서는 상기 전극의 상기 커패시턴스를 측정하고, 그리고 상기 측정된 커패시턴스의 초기값으로

부터의 변화량이 상기 임계값 이상인지 판단하는 전자 장치.

청구항 7 

제 6 항에 있어서,

상기 커패시턴스의 상기 변화량이 상기 임계값 이상이면 상기 접촉 감지 센서는 제 1 스위치 제어 신호를 상기

제 1 스위치로 출력하고, 그리고 제 2 스위치 제어 신호를 상기 제 2 스위치로 출력하되,
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상기 제 1 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 1 스위치의 상기 전극과 연결된 단은 상기 인체 통신 신호 처

리부와 연결된 단과 전기적으로 연결이 해제되고, 그리고 상기 제 1 스위치의 상기 안테나와 연결된 단은 상기

무선 통신 신호 처리부와 연결된 단은 전기적으로 연결되고, 그리고

상기 제 2 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 2 스위치의 상기 전극과 연결된 단은 상기 제 2 스위치의 상

기 안테나와 연결된 단과 전기적으로 연결되는 전자 장치.

청구항 8 

제 6 항에 있어서,

상기 커패시턴스의 상기 변화량이 상기 임계값 미만이면 상기 접촉 감지 센서는 제 1 스위치 제어 신호를 상기

제 1 스위치로 출력하고, 그리고 제 2 스위치 제어 신호를 상기 제 2 스위치로 출력하되,

상기 제 1 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 1 스위치의 상기 전극과 연결된 단은 상기 인체 통신 신호 처

리부와 연결된 단과 전기적으로 연결되고, 그리고 상기 제 1 스위치의 상기 안테나와 연결된 단과 상기 제 1 스

위치의 상기 무선 통신 신호 처리부와 연결된 단은 전기적으로 연결이 해제되고, 그리고

상기 제 2 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 2 스위치의 상기 전극과 연결된 단은 상기 제 2 스위치의 상

기 안테나와 연결된 단과 전기적으로 연결이 해제되는 전자 장치.

청구항 9 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 통신 신호는 공기를 매질로서 사용하고, 그리고 상기 제 2 통신 신호는 인체를 매질로서 사용하는 전

자 장치.

청구항 10 

전극 및 안테나를 포함하는 통신 장치의 동작 방법에 있어서:

제 1 통신 모드 및 제 2 통신 모드 중 어느 하나를 상기 전극의 커패시턴스의 초기값으로부터의 변화량에 기반

하여 상기 통신 장치의 동작 모드로서 결정하는 단계;

통신 신호를 상기 결정된 동작 모드에 기반하여 수신하는 단계;

제 1 스위치 제어 신호 및 제 2 스위치 제어 신호를 상기 결정된 동작 모드에 기반하여 생성하는 단계;

상기 제 1 스위치 제어 신호 및 상기 제 2 스위치 제어 신호에 기반하여 제 1 스위치 회로 및 제 2 스위치 회로

를 제어하는 단계;

무선 통신 신호 처리 회로 및 인체 통신 신호 처리 회로 중 어느 하나로 상기 제 1 스위치 회로를 경유하여 상

기 수신된 통신 신호를 전송하는 단계; 및

상기 수신된 통신 신호를 처리하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 11 

제 10 항에 있어서,

상기 통신 신호는 공기 또는 인체 중 어느 하나를 매질로서 사용하는 방법.

청구항 12 

제 10 항에 있어서,

상기 제 1 스위치 회로는 제 1 내부 스위치 및 제 2 내부 스위치를 포함하되,

상기 제 1 내부 스위치의 일 단은 상기 안테나에 연결되고, 그리고 상기 제 1 내부 스위치의 타 단은 상기 무선

통신 신호 처리 회로에 연결되고, 그리고

상기 제 2 내부 스위치의 일 단은 상기 전극에 연결되고, 그리고 상기 제 2 내부 스위치의 타 단은 상기 인체
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통신 신호 처리 회로에 연결되고, 그리고

상기 제 2 스위치 회로의 일 단은 상기 전극에 연결되고, 그리고 상기 제 2 스위치 회로의 타 단은 상기 안테나

에 연결되는 방법.

청구항 13 

제 10 항에 있어서,

상기 통신 모드를 결정하는 단계는:

상기 전극의 상기 커패시턴스를 측정하는 단계;

상기 측정된 상기 커패시턴스의 상기 초기값으로부터의 상기 변화량 및 임계값을 비교하는 단계; 및

상기 변화량이 상기 임계값보다 작으면, 상기 제 1 통신 모드를 상기 동작 모드로서 결정하고, 그리고

상기 변화량이 상기 임계값 이상이면, 상기 제 2 통신 모드를 상기 동작 모드로서 결정하는 단계를 포함하는 방

법.

청구항 14 

제 10 항에 있어서,

상기 통신 신호를 수신하는 단계는:

상기 제 1 통신 모드가 상기 통신 장치의 상기 동작 모드로서 결정된 경우, 상기 통신 신호를 상기 통신 장치의

상기 안테나를 경유하여 수신하는 단계를 포함하고, 그리고

상기 제 2 통신 모드가 상기 통신 장치의 상기 동작 모드로서 결정된 경우, 상기 통신 신호를 상기 통신 장치의

상기 전극을 경유하여 수신하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 15 

제 10 항에 있어서,

상기 제 1 통신 모드가 상기 통신 장치의 상기 동작 모드로서 결정된 경우, 상기 제 1 스위치 회로 및 상기 제

2 스위치 회로를 제어하는 단계는:

상기 제 1 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 1 스위치 회로의 상기 전극과 연결된 단과 상기 제 1 스위치

회로의 상기 무선 통신 신호 처리 회로와 연결된 단을 전기적으로 연결을 해제하는 단계;

상기 제 1 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 1 스위치 회로의 상기 안테나와 연결된 단과 상기 제 1 스위

치 회로의 상기 인체 통신 신호 처리 회로와 연결된 단을 전기적으로 연결하는 단계; 및

상기 제 2 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 2 스위치 회로의 상기 전극과 연결된 단 및 상기 제 2 스위치

회로의 상기 안테나와 연결된 단을 전기적으로 연결을 해제하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 16 

제 10 항에 있어서,

상기 제 2 통신 모드가 상기 통신 장치의 상기 동작 모드로서 결정된 경우, 상기 제 1 스위치 회로 및 상기 제

2 스위치 회로를 제어하는 단계는:

상기 제 1 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 1 스위치 회로의 상기 전극과 연결된 단과 상기 제 1 스위치

회로의 상기 무선 통신 신호 처리 회로와 연결된 단을 전기적으로 연결하는 단계;

상기 제 1 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 1 스위치 회로의 상기 안테나와 연결된 단과 상기 제 1 스위

치 회로의 상기 인체 통신 신호 처리 회로와 연결된 단을 전기적으로 연결을 해제하는 단계; 및

상기 제 2 스위치 제어 신호에 기반하여, 상기 제 2 스위치 회로의 상기 전극과 연결된 단 및 상기 제 2 스위치

회로의 상기 안테나와 연결된 단을 전기적으로 연결하는 단계를 포함하는 방법.
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청구항 17 

프로세서;

상기 프로세서에 의해 제어되고, 전극, 안테나, 인체 통신 신호 처리 회로 및 무선 통신 신호 처리 회로를 포함

하고, 그리고 통신 신호를 상기 전극 및 안테나 중 어느 하나를 경유하여 수신하는 통신 장치; 및

상기 통신 신호를 이용하는 서비스 모듈을 포함하는 통신 시스템.

청구항 18 

제 17 항에 있어서

상기 통신 장치는 제 1 내부 스위치 및 제 2 내부 스위치를 포함하는 제 1 스위치 회로 및 제 2 스위치 회로를

더 포함하되,

상기 제 1 스위치 회로의 상기 제 1 내부 스위치의 일 단은 상기 전극에 연결되고, 그리고 상기 제 1 내부 스위

치의 타 단은 상기 인체 통신 신호 처리 회로에 연결되고, 그리고

상기 제 1 스위치 회로의 상기 제 2 내부 스위치의 일 단은 상기 안테나에 연결되고, 그리고 상기 제 2 내부 스

위치의 일 단은 상기 무선 통신 신호 처리 회로에 포함되는 통신 시스템.

청구항 19 

제 18 항에 있어서,

상기 프로세서는 상기 전극의 커패시턴스의 초기값으로부터의 변화량의 크기에 기반하여 상기 제 1 스위치 회로

및 상기 제 2 스위치 회로를 제어하는 통신 시스템.

청구항 20 

제 17 항에 있어서,

상기 통신 신호는 상기 인체 통신 신호 처리 회로 및 무선 통신 신호 처리 회로 중 어느 하나에서 처리되고, 그

리고 상기 처리된 통신 신호는 상기 서비스 모듈로 전송되는 통신 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 통신 시스템, 통신 장치 및 그의 동작 방법에 관한 것으로, 좀 더 구체적으로는 공기 또는 인체 중[0001]

어느 하나를 매질로서 사용하는 통신 신호를 수신하고 그리고 처리하는 통신 장치, 그의 동작 방법 및 그를 포

함하는 통신 시스템 에 관한 것이다.

배 경 기 술

인체를 통신 매질로서 사용하는 인체 통신을 이용하면, 휴대 기기들 사이의 통신 또는 고정된 기기 및 사용자[0002]

사이의 통신이 사용자의 기기로의 신체적 접촉에 응답하여 수행될 수 있다. 즉, 기기들 사이 또는 사용자와 기

기 사이의 통신 네트워크가 사용자의 직관적인 신체적 접촉에 의해 형성될 수 있다. 공기를 매질로서 사용하는

NFC(Near Field Communication) 통신을 이용하면, 휴대 기기들 사이의 통신 또는 고정된 기기 및 사용자가 소지

한 NFC 통신을 지원하는 장치 사이의 통신이 NFC 통신을 지원하는 장치의 근접에 응답하여 수행될 수 있다. 즉,

기기들 사이 또는 사용자와 기기 사이의 통신 네트워크는 사용자가 NFC 통신을 지원하는 장치를 기기로 근접시

킴으로써 형성된다. 사용자는 NFC 통신을 지원하는 장치를 이용함으로써 인쇄물의 출력, 신용카드 결제, 또는

출입문 개폐 등의 서비스를 서비스 모듈로 요청할 수도 있다. 

인체 통신 및 NFC 통신은 사용자에게 유사 내지는 동일한 서비스를 제공할 수 있다. 반면에, 양 통신의 동작 원[0003]

리 및 규격은 서로 상이하다. 동일한 서비스를 요청하기 위하여 사용자는 서로 상이한 두 통신을 모두 이용할

수 있기 때문에, 인체 통신 및 NFC 통신을 모두 지원하는 서비스 모듈 내지는 통신 장치가 필요하다.

발명의 내용
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해결하려는 과제

본 발명의 목적은 상술한 기술적 문제점을 해결하는 것으로, 본 발명의 목적은 인체 통신 및 무선 통신 모드에[0004]

서 동작하는 통신 장치, 그의 동작 방법 및 그를 포함하는 통신 시스템을 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제 1 통신 신호를 수신하는 안테나 및 제 2 통신 신호를 수신하는 전[0005]

극을 포함하는 접촉부; 제 1 스위치 및 제 2 스위치를 포함하고, 그리고 상기 전극의 커패시턴스의 변화에 기반

하여 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치를 제어하는 스위치 제어부; 및 상기 제 1 통신 신호 및 제 2 통신

신호 중 적어도 하나를 상기 제 1 스위치를 경유하여 상기 접촉부로부터 수신하고 그리고 상기 수신된 신호를

처리하는 신호 처리부를 포함하되, 상기 제 1 스위치는 상기 접촉부와 연결되고, 그리고 상기 신호 처리부는 상

기 제 1 스위치와 연결된다.

본 발명의 다른 실시 예에 따른 전극 및 안테나를 포함하는 통신 장치의 동작 방법은: 제 1 통신 모드 및 제 2[0006]

통신 모드 중 어느 하나를 상기 전극의 커패시턴스의 초기값으로부터의 변화량에 기반하여 상기 통신 장치의 동

작 모드로서 결정하는 단계; 통신 신호를 상기 결정된 동작 모드에 기반하여 수신하는 단계; 제 1 스위치 제어

신호 및 제 2 스위치 제어 신호를 상기 결정된 동작 모드에 기반하여 생성하는 단계; 상기 제 1 스위치 제어 신

호 및 상기 제 2 스위치 제어 신호에 기반하여 상기 제 1 스위치 회로 및 상기 제 2 스위치 회로를 제어하는 단

계; 무선통신 신호 처리 회로 및 인체통신 신호 처리 회로 중 어느 하나로 상기 제 1 스위치 회로를 경유하여

상기 수신된 통신 신호를 전송하는 단계; 및 상기 수신된 통신 신호를 처리하는 단계를 포함한다.

본 발명의 다른 실시 예에 따른 통신 시스템은: 프로세서; 상기 프로세서에 의해 제어되고, 전극, 안테나, 인체[0007]

통신 신호 처리 회로 및 무선통신 신호 처리 회로를 포함하고, 그리고 통신 신호를 상기 전극 및 안테나 중 어

느 하나를 경유하여 수신하는 통신 장치; 및 상기 통신 신호를 이용하는 서비스 모듈을 포함한다.

발명의 효과

본 발명의 실시 예에 따른 통신 장치는 인체 통신 신호 및 무선 통신 신호 중 어느 하나를 수신하고, 그리고 수[0008]

신된 신호를 처리할 수 있다. 이에 따라 통신 장치는 다양한 통신 방식을 사용자에게 제공할 수 있다. 그 결과

사용자의 편의를 증가시킬 수 있는 향상된 성능을 갖는 통신 장치가 제공될 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1a는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 장치의 모식도를 예시적으로 도시한다.[0009]

도 1b는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 통신 장치의 모식도를 예시적으로 도시한다.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 장치의 단면도를 예시적으로 도시한다.

도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 통신 장치의 블록도를 예시적으로 도시한다.

도 4는 도 3의 통신 장치의 제 1 통신 모드에서 동작하는 경우의 회로도를 예시적으로 도시한다.

도 5는 도 3의 통신 장치의 제 2 통신 모드에서 동작하는 경우의 회로도를 예시적으로 도시한다

도 6은 도 3의 통신 장치의 동작 방법의 순서도를 예시적으로 도시한다.

도 7은 도 6의 S100 단계의 세부적인 단계들을 예시적으로 도시한다.

도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 시스템을 예시적으로 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하에서, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로, 본[0010]

발명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재될 것이다.

이하에서, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시 예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명[0011]

을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부

호가 사용되고, 그리고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략된다.
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도 1a는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 장치의 모식도를 예시적으로 도시한다. 도 1a를 참조하면, 통신 장치[0012]

(100)는 접촉부(110)를 포함할 수 있다. 통신 장치(100)는 사용자(10)의 접촉을 감지할 수 있다. 예를 들어, 사

용자(10)는 통신 장치(100)의 접촉부(110)를 접촉(또는 만질)할 수 있다. 구체적으로, 사용자(10)의 신체의 일

부가 접촉부(110)에 접촉될 수 있다. 도 1a에서, 사용자(10)의 손가락이 접촉부(110)에 접촉된 것으로 도시되었

으나, 접촉부(110)에 접촉될 수 있는 사용자(10)의 신체의 일부는 이에 제한되지 아니한다. 예를 들어, 사용자

(10)는 손바닥, 팔꿈치, 이마 또는 발 등 다양한 신체의 부위들을 이용함으로써 접촉부(110)를 접촉할 수 있다. 

인체 또는 생체를 매질로서 사용하는 통신 신호(이하, 인체 통신 신호, 도 5의 S_HB 참조)가 인체 통신 장치[0013]

(11)에서 통신 장치(100)로 사용자(10)를 경유하여 전송될 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 인체 통신 장치(11)

는 인체 통신(Human Body Communication; HBC)을 지원하는 웨어러블(Wearable) 장치(예를 들어, 스마트 워치),

디지털 카메라, 스마트폰 등과 같은 휴대 기기, 또는 인체 통신을 지원하는 고정된 기기일 수 있다.

예를 들어, 통신 장치(100)는 접촉부(110) 내의 전극(예를 들어, 도 2의 112)의 커패시턴스를 측정하고, 측정된[0014]

커패시턴스의 초기값으로부터의 변화량을 계산하고, 그리고 계산된 변화량 및 임계값을 비교함으로써, 사용자

(10)의 접촉 여부를 판단할 수 있다. 통신 장치(100)는 사용자(10)의 신체의 일부를 경유하여 수신된 인체 통신

신호를 처리할 수 있다. 통신 장치(100)는 적응형, 선택형, 또는 하이브리드 통신 장치로도 지칭될 수 있다. 통

신 장치(100)의 구체적인 동작은 후술된다.

도 1b는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 통신 장치의 모식도를 예시적으로 도시한다. 도 1a 및 도 1b를 참조하[0015]

면, 통신 장치(100)는 무선 통신 장치(12)의 접근을 감지할 수 있다. 예를 들어, 통신 장치(100)는 무선 통신

장치(12)에서 전송되는, 공기를 매질로서 사용하는 통신 신호(이하, 무선 통신 신호, 도 4의 S_WL 참조)를 수신

기(예를 들어,  도  2의  111)  등을  이용함으로써  수신할  수  있다.  일  실시  예에 있어서,  무선  통신 신호는

NFC(Near Field Communication) 신호일 수 있으나, 통신 신호의 종류는 이에 제한되지 아니한다. 예를 들어, 무

선 통신 신호는 Wi-Fi(또는 무선랜, IEEE 802.11), 이동 통신, 블루투스(Bluetooth), 비콘(Beacon) 등과 같은

다양한 규격들 또는 표준들 중 어느 하나를 만족할 있다. 통신 장치(100)는 무선 통신 장치(12)로부터 전송된

무선 통신 신호를 처리할 수 있다. 통신 장치(100)의 구체적인 동작은 후술된다.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 장치의 단면도를 예시적으로 도시한다. 도 1a, 도 1b, 및 도 2를 참조하[0016]

면, 통신 장치(100)의 접촉부(110)는 안테나(111) 및 전극(112)을 포함할 수 있다. 도 2는 통신 장치(100)의 측

면의 예시적인 단면도일 수 있다. 안테나(111) 및 전극(112)을 둘러싸는 케이스, 즉 접촉부(110)의 내부는 절연

물질을 포함할 수 있다.

안테나(111)는 통신 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 안테나(111)로부터 일정한 거리 내에 사용자(10)가 무[0017]

선 통신 장치(12)를 위치(또는 배치, 접근)시킬 경우, 안테나(111)는 무선 통신 장치(12)로부터 전송되는 무선

통신 신호를 수신할 수 있다. 무선 통신 신호가 무선 통신 장치(12) 및 안테나(111) 사이를 이동하는 도중에,

무선 통신 신호의 세기가 감소할 수 있다. 무선 통신 장치(12) 및 안테나(111) 사이에 유지되어야 하는 거리는

무선 통신 장치(12)가 송출하는 통신 신호의 표준에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 통신 신호가 NFC 신호인

경우, 무선 통신 장치(12) 및 안테나(111) 사이의 거리는 0.2 [m] 이하일 수 있다. 즉, 사용자(10)가 무선 통신

장치(12)를 안테나(111)로부터 0.2 [m] 거리 이내에 위치시키지 않으면, 안테나(111)는 무선 통신 장치(12)로부

터 전송되는 NFC 신호를 수신하지 못하거나, 또는 NFC 신호를 수신하더라도 수신된 NFC 신호의 세기가 너무 작

을 수 있다. 이에 따라, 통신 장치(100)는 수신된 NFC 신호를 처리하지 못할 수 있다.

일 실시 예에 있어서, 접촉부(110)의 안테나(111)는 패턴 안테나로 구현될 수 있다. 이에 따라, 안테나(111)의[0018]

크기 및 무게가 최소화될 수 있다. 예를 들어, 안테나(111)는 마이크로 스트립(Microstrip) 등과 같은 기판 상

에 구현될 수 있다.

전극(112)은 인체 또는 생체를 매질로서 사용하는 통신 신호를 사용자(10)에 의해 착용된 인체 통신 장치(11)로[0019]

부터 수신할 수 있다. 통신 장치(100)는 전극(112) 내부의 커패시턴스(미도시)의 초기값으로부터의 변화량의 크

기에  기반하여  사용자(10)의  접촉부(110)로의 접촉을 감지할 수  있다.  전극(112)은 도체  물질을 포함할 수

있다. 전극(112)은 스위치(예를 들어, 도 3의 121)를 경유하여 신호 처리로 전송할 수 있다.

도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 통신 장치의 블록도를 예시적으로 도시한다. 도 1a, 도 1b, 도 2 및 도 3을[0020]

참조하면, 통신 장치(100)는 접촉부(110), 스위치 제어부(120), 및 신호 처리부(130)를 포함할 수 있다.

접촉부(110)는 안테나(111) 및 전극(112)을 포함할 수 있다. 안테나(111)는 무선 통신 신호를 무선 통신 장치[0021]

(12)로부터 수신할 수 있다. 안테나(111)는 수신된 무선 통신 신호를 제 1 스위치(121)를 경유하여 무선 통신
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신호 처리부(132)로 전송할 수 있다. 전극(112)은 인체 통신 신호를 인체 통신 장치(11)로부터 수신할 수 있다.

전극(112)은 수신된 인체 통신 신호를 제 1 스위치(121)를 경유하여 인체 통신 신호 처리부(131)로 전송할 수

있다. 

스위치 제어부(120)는 제 1 스위치(121), 제 2 스위치(122), 및 접촉 감지 센서(123)를 포함한다. 제 1 스위치[0022]

(121)는 안테나(111), 전극(112), 인체 통신 신호 처리부(131), 및 무선 통신 신호 처리부(132)로 각각 전기적

으로 연결될 수 있다. 제 2 스위치(122)는 안테나(111) 및 전극(112)으로 각각 전기적으로 연결될 수 있다. 통

신 장치(100)는 제 1 스위치(121) 및 제 2 스위치(122)를 제어함으로써, 인체 통신 신호 또는 무선 통신 신호

중 어느 하나를 선택적으로 수신하고 그리고 처리할 수 있다. 제 1 스위치(121) 및 제 2 스위치(122)의 구체적

인 동작은 후술된다.

접촉 감지 센서(123)는 사용자(10)의 신체의 일부가 접촉부(110)에 접촉하였는지 판단할 수 있다. 예를 들어,[0023]

접촉 감지 센서(123)는 접촉부(110)의 전극(112)의 커패시턴스를 측정할 수 있다. 접촉 감지 센서(123)는 포락

선(envelope) 검출기를 포함할 수 있다. 접촉 감지 센서(123)는 연속파를 접촉부(110)의 전극(112)으로 전송할

수 있다. 접촉 감지 센서(123)는 전극(112)으로 전송된 연속파의 포락선을 검지함으로써, 전극(112) 및 접촉부

(110)의 접지단(미도시) 사이에 형성되는 커패시턴스를 측정할 수 있다. 이 경우, 전극(112) 및 접촉부(110)의

접지단 사이에 형성되는 커패시턴스의 변화는 사용자(10)의 신체의 일부의 접촉부(110)로의 접근에 기인할 수

있다.

구체적으로, 접촉 감지 센서(123)는 사용자(10)의 신체의 일부 및 전극(112) 사이의 거리가 좁아질수록, 즉 사[0024]

용자(10)의 신체의 일부가 전극(112)에 가까워질수록, 사용자(10)의 신체의 일부 및 전극(112) 사이의 커플링

커패시턴스의 크기가 증가할 수 있다. 따라서 접촉 감지 센서(123)는 연속파의 포락선의 레벨을 측정하고 그리

고 측정된 포락선의 레벨을 초기값과 비교함으로써, 커플링 커패시턴스의 변화에 대응하는 전압 변화를 검출할

수 있다. 접촉 감지 센서(123)는 계산된 변화량을 임계값과 비교할 수 있다.

예를 들어, 계산된 변화량이 임계값보다 작은 경우, 접촉 감지 센서(123)는 사용자(10)의 신체의 일부가 전극[0025]

(112)에 접촉하지 않았다고 판단할 수 있다. 이 경우, 접촉 감지 센서(123)는 통신 장치(100)가 제 1 통신 모드

(또는 무선 통신 모드)로 동작하도록 제 1 스위치 제어 신호(SCS1) 및 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)를 생성할

수 있다. 즉, 접촉 감지 센서(123)는 제 1 통신 모드를 통신 장치(100)의 동작 모드로서 결정할 수 있다.

반대로, 계산된 변화량이 임계값보다 크거나 같은 경우, 접촉 감지 센서(123)는 사용자(10)의 신체의 일부가 전[0026]

극(112)에 접촉했다고 판단할 수 있다. 이 경우, 접촉 감지 센서(123)는 통신 장치(100)가 제 2 통신 모드(또는

인체 통신 모드)에서 동작하도록 제 1 스위치 제어 신호(SCS1) 및 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)를 생성할 수 있

다. 즉, 접촉 감지 센서(123)는 제 2 통신 모드를 통신 장치(100)의 동작 모드로서 결정할 수 있다.

이 경우,  초기값 또는 임계값의 크기를 조절함으로써 접촉 감지 센서(123)의 감도를 조절할 수 있다. 예를[0027]

들어, 초기값의 크기가 감소함에 따라 접촉 감지 센서(123)가 계산하는 변화량이 커질 수 있고, 이에 따라 접촉

감지 센서(123)의 감도가 증가할 수 있다.

접촉 감지 센서(123)는 생성된 제 1 스위치 제어 신호(SCS1)를 제 1 스위치(121)로 전송할 수 있다. 접촉 감지[0028]

센서(123)는 생성된 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)를 제 2 스위치로 전송할 수 있다. 이에 따라, 접촉 감지 센서

(123)는 사용자(10)의 신체의 일부가 전극(112)에 접촉했는지 여부에 기반하여 제 1 스위치(121) 및 제 2 스위

치(122)의 동작을 제어할 수 있다. 접촉 감지 센서(123)는 스위치 제어기 또는 스위치 컨트롤러 등으로도 지칭

될 수 있다. 제 1 통신 모드 및 제 2 통신 모드에 따른 제 1 스위치(121) 및 제 2 스위치(122) 각각의 동작은

구체적으로 후술된다.

신호 처리부(130)는 인체 통신 신호 처리부(131) 및 무선 통신 신호 처리부(132)를 포함할 수 있다. 인체 통신[0029]

신호 처리부(131)는 제 1 스위치(121)로 전기적으로 연결될 수 있다. 인체 통신 신호 처리부(131)는 인체 통신

신호를 전극(112)으로부터 제 1 스위치(121)를 경유하여 수신할 수 있다. 인체 통신 신호 처리부(131)는 수신된

인체 통신 신호를 처리할 수 있다. 예를 들어, 인체 통신 신호 처리부(131)는 수신된 인체 통신 신호를 디지털

신호로 변환할 수 있다. 인체 통신 신호 처리부(131)는 변환된 디지털 신호를 용도에 맞게 변조, 복조 또는 부

호화할 수 있다. 인체 통신 신호 처리부(131)는 수신된 인체 통신 신호에 포함된 잡음 등을 제거하기 위한 필터

또는 비교기 등을 포함할 수 있다. 인체 통신 신호 처리부(131)는 수신된 인체 통신 신호의 세기를 증폭할 수

있다.

무선 통신 신호 처리부(132)는 제 1 스위치(121)로 전기적으로 연결될 수 있다. 인체 통신 신호 처리부(131)가[0030]
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연결된 제 1 스위치(121)의 단 및 무선 통신 신호 처리부(132)가 연결된 제 1 스위치(121)의 단은 서로 다를 수

있다. 무선 통신 신호 처리부(132)는 무선 통신 신호를 안테나(111)로부터 제 1 스위치(121)를 경유하여 수신할

수 있다. 무선 통신 신호 처리부(132)는 인체 통신 신호 처리부(131)와 유사한 방식으로, 수신된 무선 통신 신

호를 처리할 수 있다.

도 4는 도 3의 통신 장치의 제 1 통신 모드에서 동작하는 경우의 회로도를 예시적으로 도시한다. 도 1a, 도 1b,[0031]

및 도 2 내지 도 4를 참조하면, 사용자(10)가 무선 통신 장치(12)를 안테나(111)에 접근시킴에 따라, 스위치 제

어부(120)의 제 1 스위치(121) 및 제 2 스위치(122)의 동작이 제어될 수 있다.

제 1 스위치(121)는 제 1 내지 제 4 단(또는 단자, 노드)들(N11~N14)을 포함할 수 있다. 제 1 단(N11)은 전극[0032]

(112)에 연결될 수 있다. 제 2 단(N12)은 안테나(111)에 연결될 수 있다. 제 3 단(N13)은 인체 통신 신호 처리

부(131)에 연결될 수 있다. 제 4 단(N14)은 무선 통신 신호 처리부(132)에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 있어

서, 제 1 스위치(121)는 제 1 단(N11) 및 제 3 단(N13)을 포함하는 제 1 내부 스위치 및 제 2 단(N12) 및 제 4

단(N14)을 포함하는 제 2 내부 스위치를 포함할 수 있다. 제 1 통신 모드에서, 제 1 스위치(121)는 제 1 스위치

제어 신호(SCS1)를 접촉 감지 센서(123)로부터 수신할 수 있다. 제 1 스위치(121)는 수신된 제 1 스위치 제어

신호(SCS1)에  응답하여,  제  1  스위치(121)의  제  1  단(N11)을  제  3  단(N13)으로  전기적으로  연결을  해제

(disconnect)할 수 있다. 제 1 스위치(121)는 수신된 제 1 스위치 제어 신호(SCS1)에 응답하여, 제 1 스위치

(121)의 제 2 단(N12)을 제 4 단(N14)으로 전기적으로 연결할 수 있다. 즉, 제 1 스위치 제어 신호(SCS1)에 기

반하여, 제 1 스위치(121)의 제 1 내부 스위치는 개방(open)되고, 그리고 제 2 내부 스위치는 단락(short)될 수

있다.

결과적으로, 제 1 통신 모드에서, 통신 장치(100)는 무선 통신 신호(S_WL)를 안테나(111)를 이용함으로써 수신[0033]

하고, 그리고 수신된 무선 통신 신호(S_WL)를 무선통신 신호 처리부(132)를 이용함으로써 처리할 수 있다. 따라

서, 통신 장치(100)는 사용자(10)가 제공한 통신 신호에 적합한 방식으로 신호를 처리할 수 있다.

제 2 스위치(122)는 제 1 단(N21) 및 제 2 단(N22)을 포함할 수 있다. 제 2 스위치(122)의 제 1 단(N21)은 안[0034]

테나(111)로 연결될 수 있다. 제 2 스위치(122)의 제 2 단(N22)은 전극(112)으로 연결될 수 있다. 제 1 통신 모

드에서, 제 2 스위치(122)는 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)를 접촉 감지 센서(123)로부터 수신할 수 있다.

제 1 통신 모드에서, 제 2 스위치(122)는 수신된 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)에 응답하여, 제 2 스위치(122)의[0035]

제 1 단(N21)을 제 2 단(N22)으로 전기적으로 연결을 해제할 수 있다. 즉, 제 2 스위치(122)는 개방될 수 있다.

이에 따라, 안테나(111) 및 전극(112)이 전기적으로 분리될 수 있다. 그 결과, 전극(112)은 안테나(111)가 무선

통신 신호(S_WL)를 수신하는 것에 영향을 주지 않을 수 있다.

도 5는 도 3의 통신 장치의 제 2 통신 모드에서 동작하는 경우의 회로도를 예시적으로 도시한다. 도 1a, 도 1b,[0036]

및 도 2 내지 도 5를 참조하면, 사용자(10)의 신체의 일부가 전극(112)에 접촉함에 따라, 스위치 제어부(120)의

제 1 스위치(121) 및 제 2 스위치(122)의 동작이 제어될 수 있다.

제 2 통신 모드에서, 제 1 스위치(121)는 제 1 스위치 제어 신호(SCS1)를 접촉 감지 센서(123)로부터 수신할 수[0037]

있다. 제 1 스위치(121)는 수신된 제 1 스위치 제어 신호(SCS1)에 응답하여, 제 1 스위치(121)의 제 1 단(N11)

을 제 3 단(N13)으로 전기적으로 연결할 수 있다. 제 1 스위치(121)는 수신된 제 1 스위치 제어 신호(SCS1)에

응답하여, 제 1 스위치(121)의 제 2 단(N12)을 제 4 단(N14)으로 전기적으로 연결을 해제할 수 있다. 즉, 제 1

스위치 제어 신호(SCS1)에 응답하여, 제 1 스위치(121)의 제 1 내부 스위치는 단락(또는 연결이 해제)되고, 그

리고 제 2 내부 스위치는 개방(또는 연결)될 수 있다.

결과적으로, 제 2 통신 모드에서, 통신 장치(100)는 인체 통신 신호(S_HB)를 전극(112)을 이용함으로써 수신하[0038]

고, 그리고 수신된 인체 통신 신호(S_HB)를 인체 통신 신호 처리부(131)를 이용함으로써 처리할 수 있다. 따라

서, 통신 장치(100)는 사용자(10)가 제공한 통신 신호에 적합한 방식으로 신호를 처리할 수 있다.

제 2 통신 모드에서, 제 2 스위치(122)는 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)를 접촉 감지 센서(123)로부터 수신할 수[0039]

있다. 제 2 스위치(122)는 수신된 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)에 응답하여, 제 2 스위치(122)의 제 1 단(N21)

을 제 2 단(N22)으로 전기적으로 연결할 수 있다. 즉, 제 2 스위치(122)는 단락될 수 있다. 이에 따라, 안테나

(111) 및 전극(112)이 전기적으로 연결될 수 있다. 그 결과, 안테나(111)는 전극(112)과 동일한 기능을 수행할

수 있다. 즉, 안테나(111)는 전극(112)과 유사한 방식으로 인체 통신 장치(11)로부터 인체 통신 신호(S_HB)를

수신할 수 있다. 안테나(111)에 의해 수신된 인체 통신 신호(S_HB)는 전극(112) 및 제 1 스위치(121)를 경유하

여 인체 통신 신호 처리부(131)로 전송될 수 있다.
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도 6은 도 3의 통신 장치의 동작 방법의 순서도를 예시적으로 도시한다. 도 1a, 도 1b, 및 도 2 내지 도 6을 참[0040]

조하면, 통신 장치(100)는 S100 내지 S400 단계들을 수행할 수 있다.

S100 단계에서, 통신 장치(100)는 동작 모드를 사용자(10)의 접촉 여부에 기반하여 결정할 수 있다. 예를 들어,[0041]

통신 장치(100)의 접촉 감지 센서(123)는 사용자(10)의 신체의 일부가 전극(112)에 접촉했는지 여부를 판단할

수 있다. S100 단계는 구체적으로 후술된다.

S200 단계에서, 통신 장치(100)는 통신 신호를 S100 단계에서 결정된 동작 모드에 기반하여 수신할 수 있다. 예[0042]

를 들어, 통신 장치(100)는 안테나(111) 또는 전극(112) 중 어느 하나를 통해 외부 장치(예를 들어, 도 1a의 11

또는 도 1b의 12)로부터 통신 신호(예를 들어, 도 4의 S_WL 또는 도 5의 S_HB)를 수신할 수 있다. 

구체적으로, S100 단계에서 제 1 통신 모드가 통신 장치(100)의 동작 모드로서 결정된 경우, 통신 장치(100)의[0043]

안테나(111)는 무선 통신 신호(S_WL)를 무선 통신 장치(12)로부터 수신할 수 있다. S100 단계에서 제 2 통신 모

드가 통신 장치(100)의 동작 모드로서 결정된 경우, 통신 장치(100)의 전극(112)은 인체 통신 신호(S_HB)를 인

체 통신 장치(11)로부터 수신할 수 있다. 

통신 장치(100)는 제 1 통신 모드 및 제 2 통신 모드 중 어느 하나를 동작 모드로서 동작할 수 있고, 이에 따라[0044]

통신 신호의 종류에 적응적으로(Adaptively) 대응할 수 있다. 통신 장치(100)는 사용자(10)가 사용하는 통신 방

식(예를 들어, 무선 통신 또는 인체 통신)에 대응하여 적응적으로 통신 신호를 수신할 수 있다.

S300 단계에서, 통신 장치(100)는 제 1 스위치 제어 신호(SCS1) 및 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)를 S100 단계에[0045]

서 결정된 동작 모드에 기반하여 생성할 수 있다. 예를 들어, 통신 장치(100)의 접촉 감지 센서(123)는 S100 단

계에서 결정된 동작 모드에 기반하여, 제 1 스위치 제어 신호(SCS1) 및 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)를 생성할

수 있다. 접촉 감지 센서(123)는 생성된 제 1 스위치 제어 신호(SCS1)를 제 1 스위치(121)로 전송할 수 있다.

접촉 감지 센서(123)는 생성된 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)를 제 2 스위치(122)로 전송할 수 있다.

S400 단계에서, 통신 장치(100)는 제 1 스위치 제어 신호(SCS1) 및 제 2 스위치 제어 신호(SCS2)에 기반하여,[0046]

S200 단계에서 수신된 통신 신호를 처리할 수 있다. 예를 들어, 통신 장치(100)의 신호 처리부(130)는 S200 단

계에서 수신된 통신 신호(S_WL 또는 S_HB)를 스위치 제어부(120)를 경유하여 수신할 수 있다. 통신 장치(100)의

신호 처리부(130)는 수신된 통신 신호(S_WL 또는 S_HB)를 처리할 수 있다.

예를 들어, 통신 장치(100)는 S300 단계에서 생성된 제 1 스위치 제어 신호(SCS1) 및 제 2 스위치 제어 신호[0047]

(SCS2)에 각각 기반하여 제 1 스위치(121) 및 제 2 스위치(122)를 도 4 및 도 5에서 상술된 방식으로 각각 제어

할 수 있다. 

S200 단계에서 안테나(111)를 통하여 수신된 무선 통신 신호(S_WL)는 제 1 스위치(121)를 경유하여 무선 통신[0048]

신호 처리부(132)로 전송될 수 있다. 무선 통신 신호 처리부(132)는 수신된 무선 통신 신호(S_WL)를 처리할 수

있다.

S200 단계에서 전극(112을 통하여 수신된 인체 통신 신호(S_HB)는 제 1 스위치(121)를 경유하여 인체 통신 신호[0049]

처리부(131)로 전송될 수 있다. 인체 통신 신호 처리부(131)는 수신된 인체 통신 신호(S_HB)를 처리할 수 있다.

도 7은 도 6의 S100 단계의 세부적인 단계들을 예시적으로 도시한다. 도 1a, 도 1b, 및 도 2 내지 도 7을 참조[0050]

하면, 통신 장치(100)는 S110 단계 및 S120 단계를 수행할 수 있다.

S110 단계에서, 통신 장치(100)는 전극(112)의 커패시턴스를 측정할 수 있다. 예를 들어, 통신 장치(100)의 접[0051]

촉 감지 센서(123)는 상술된 방식으로 전극(112)의 커패시턴스를 측정할 수 있다. 접촉 감지 센서(123)가 전극

(112)의 커패시턴스를 측정하는 주기는 통신 장치(100)가 사용할 수 있는 전력의 총량에 기반하여 결정될 수 있

다. 

S120 단계에서, 통신 장치(100)는 S110 단계에서 측정된 커패시턴스의 변화량에 기반하여 통신 장치(100)의 동[0052]

작 모드를 결정할 수 있다. 예를 들어, 통신 장치(100)의 접촉 감지 센서(123)는 상술된 방식으로 제 1 통신 모

드 및 제 2 통신 모드 중 어느 하나를 통신 장치(100)의 동작 모드로서 결정할 수 있다. 

도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템을 예시적으로 도시한다. 도 1a, 도 1b, 및 도 2 내지 도 8을 참[0053]

조하면, 통신 시스템(1000)은 통신 장치(100), 프로세서(1100), 제 1 서비스 모듈(1210), 및 제 2 서비스 모듈

(1220)을 포함할 수 있다. 도시의 편의를 위하여 서비스 모듈들(1210, 1220)이 2 개로 도시되었으나, 통신 시스

템(1000)은 하나 또는 그 이상의 서비스 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 서비스 모듈의 개수는 도시된 예에 제한되
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지 아니한다.

통신 장치(100)는 프로세서(1100)의 제어 하에, 사용자(10)의 요구에 따라 다양한 통신 신호들을 지원할 수 있[0054]

다. 예를 들어, 통신 장치(100)는 사용자(10)의 신체의 일부가 통신 장치(100)의 접촉부(110)에 접촉되었는지

여부를 판단할 수 있다. 사용자(10)의 신체의 일부가 접촉부(110)에 접촉되었다고 판단되면, 통신 장치(100)는

인체를 매질로서 사용하는 인체 통신 신호(S_HB)를 인체 통신 장치(11)로부터 수신하고, 그리고 수신된 인체 통

신 신호(S_HB)를 처리할 수 있다. 반대로, 사용자(10)의 신체의 일부가 접촉부(110)에 접촉되지 않았다고 판단

되면,  통신  장치(100)는  공기를  매질로서  사용하는  무선  통신  신호(S_WL)를  무선  통신  장치(12)로부터

수신하고, 그리고 수신된 무선 통신 신호(S_WL)를 처리할 수 있다.

프로세서(1100)는 통신 시스템(1000)의 중앙 처리 장치로서의 역할을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서[0055]

(1100)는 통신 장치(100)의 동작 모드를 결정하고, 결정된 동작 모드에 기반하여 외부 장치(예를 들어, 도 1a의

11 또는 도 1b의 12)로부터 신호를 수신하고, 수신된 신호를 처리하고, 그리고 사용자(10)의 요구에 응답하여

처리된 신호를 제 1 서비스 모듈(1210) 또는 제 2 서비스 모듈(1220) 중 적어도 하나로 전송하기 위한 어플리케

이션, 응용 프로그램 또는 소프트웨어 등을 실행할 수 있다.

프로세서(1100)의 제어 하에, 제 1 서비스 모듈(1210) 및 제 2 서비스 모듈(1220)은 통신 장치(100)에서 처리된[0056]

신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 제 1 서비스 모듈(1210)은 프린터일 수 있고, 제 2 서비스 모듈

(1220)은 신용카드 결제 모듈일 수 있다. 사용자(10)의 요구에 응답하여, 통신 장치(100)는 인체 통신 신호

(S_HB) 또는 무선 통신 신호(S_WL)를 수신하고, 처리하고, 그리고 제 1 서비스 모듈(1210) 및 제 2 서비스 모듈

(1220)로 전송할 수 있다. 제 1 서비스 모듈(1210) 및 제 2 서비스 모듈(1220)은 수신된 신호에 기반하여, 사용

자(10)가 원하는 서비스를 사용자(10)에게 제공할 수 있다.

예를 들어, 제 1 서비스 모듈(1210)은 사용자(10)의 요구에 응답하여 디지털로 기록된 문서 또는 사진 등을 출[0057]

력할 수 있다. 이 경우, 사용자(10)는 제 1 서비스 모듈(1210)로 문서 등을 출력할 것을 요청하기 위하여, 인체

통신 장치(11) 및 무선 통신 장치(12) 중 어느 하나를 선택적으로 이용할 수 있다. 예를 들어, 사용자(10)는 도

1a에서 도시된 것과 유사한 방식으로, 인체 통신 장치(11)를 착용하고, 그리고 통신 장치(100)의 접촉부(110)에

신체의 일부를 직접적으로 접촉할 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자(10)는 도 1b에서 도시된 것과 유사한 방식

으로, 무선 통신 장치(12)를 소지하고, 그리고 무선 통신 장치(12)를 통신 장치(100)의 접촉부(110)에 가까이할

수 있다.

사용자(10)의 동작(또는 행위)에 응답하여, 통신 장치(100)는 도 3 내지 도 7에서 상술된 방식으로, 인체 통신[0058]

신호(S_HB)를 인체 통신 장치(11)로부터 수신하고, 그리고 수신된 인체 통신 신호(S_HB)를 인체 통신 프로토콜

에 적합하게 처리할 수 있다. 또는, 통신 장치(100)는 도 3 내지 도 7에서 상술된 방식으로, 무선 통신 신호

(S_WL)를 무선 통신 장치(12)로부터 수신하고, 그리고 수신된 무선 통신 신호(S_WL)를 무선 통신 프로토콜에 적

합하게 처리할 수 있다. 통신 장치(100)는 처리된 인체 통신 신호(S_HB) 또는 무선 통신 신호(S_WL)를 제 1 서

비스 모듈(1210)로 전송할 수 있다. 제 1 서비스 모듈(1210)은 수신된 인체 통신 신호(S_HB) 또는 무선 통신 신

호(S_WL)에 기반하여, 사용자(10)의 요청에 응답하여 문서 등을 출력할 수 있다.

예를 들어, 제 2 서비스 모듈(1220)은 신용카드 결제 모듈일 수 있다. 제 1 서비스 모듈(1210)과 유사한 방식으[0059]

로, 제 2 서비스 모듈(1220)은 사용자(10)의 요청을 통신 장치(100)를 경유하여 수신할 수 있고, 그리고 사용자

(10)의 요청에 응답하여 신용 카드 결제 서비스를 사용자(10)에게 제공할 수 있다. 다른 예를 들어, 제 2 서비

스 모듈(1220)은 출입문 개폐 모듈일 수 있다. 상술한 바와 같이, 제 2 서비스 모듈(1220)은 사용자(10)의 요청

을 통신 장치(100)를 경유하여 수신할 수 있고, 그리고 사용자(10)의 요청에 응답하여 출입문을 개방하거나, 또

는 잠글 수 있다.

상술한 바와 같이, 사용자(10)는 동일한 서비스(예를 들어, 인쇄, 출력, 결제, 출입문 제어 등)를 인체 통신 장[0060]

치(11) 및 무선 통신 장치(12) 중 어느 하나를 이용하여 통신 시스템(1000)으로 요청할 수 있다. 즉, 사용자

(10)는 동일한 서비스를 서로 다른 규격을 사용하는 통신 방식으로 요청할 수 있다. 인체 통신 및 무선 통신은

사용자(10)로 유사 내지는 동일한 서비스를 제공할 수 있으나, 양 통신의 동작 방식 및 규격(표준, 프로토콜)은

서로 상이하다. 본 발명의 실시 예에 따른 통신 장치(100)는 상이한 두 가지의 통신 방식을 모두 지원함으로써,

사용자(10)의 편의성을 향상시킬 수 있다.

상술된 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 실시 예들이다. 본 발명은 상술된 실시 예들뿐만 아니라, 단[0061]

순하게 설계 변경되거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들 또한 포함할 것이다. 또한, 본 발명은 실시 예들을
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이용하여 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 상술된 실시

예들에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들

에 의해 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

100: 통신 장치[0062]

1000: 통신 시스템
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